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 透過型フォトセンサ / Photo Interrupter

GAP 
(mm)

Slit 
Width 

（ｍｍ）

Out- 
put

接続 
Connect

取付 
Mount

型名 
Model number

ページ 
Page

5 0.5 D Connector Snap in KI3780/3781 99
5 0.5 A PCB Boss KI3940 103
5 0.5 D PCB Boss KI3990/3991 105
5 0.5 A PCB Boss KI3994 107
5 0.5 D Connector Screw KI5110/5111 109
5 0.5 D Connector Screw KI5230/5231 115
5 0.5 A Connector Screw KI5264 119
5 0.5 D Connector Screw KI5350/5351 123
5 0.5 A Connector Screw KI5354 125
5 0.5 A Connector Screw KI5365 127
5 0.5 D Wires Screw KI5510/5511 129
5 0.5 D Connector Screw KI5530/5531/5540/5541 131
5 0.5 D Connector Snap in KI5770/5771 133
5 0.5 A Connector Snap in KI5774 135
5 0.5 D Connector Screw KI5780/5781 137
5 0.5 A Connector Screw KI5784 139
6 0.5 D Connector Screw KI1390/1391 47
7 0.5 D Connector Snap in KI5240 117
8 0.5 M Connector Screw KI1670 55
8 0.5 D Connector Screw KI3300/3301 67
8 0.5 D Wires Screw KI3700/3701/3710/3711 89
8 0.8 D Connector Screw KI1300/1301/1302/1303 33
8 0.8 D Connector Snap in KI1305/1306 35
8 0.8 A Connector Snap in KI1309 37
8 0.8 D PCB Boss KI1310/1311 39
8 0.8 A PCB Boss KI1314 41
10 1 A PCB Boss KI1222 19
10 1 D PCB Boss KI1230/1231 23
10 2 D PCB Screw KI3060/3061 61
10 2 A PCB Screw KI3064 63
13 2 D Connector Snap in KI1215/1216 13
13 2 A Connector Snap in KI1220 15
15 2 A PCB Boss KI1223 21
15 2 D Connector Screw KI1248/1249/1250/1251 29

 分離型フォトセンサ / Photo Interrupter-Separate type
Distance  

(mm)
Out- 
put

接続 
Connect

取付 
Mount

型名 
Model number

ページ 
Page

100 A Connector Screw KB1242 143
100 A Connector Screw KB1284 149
100 A Connector - KB3290 153
100 A Connector Snap-in KB3390 155
100 A Connector Screw KB3820 157
100 A Connector Screw KB3830 159
100 A Connector - KB3870 161
100 A Connector - KB3880 163
100 D Connector Screw KB1240/1241 141
200 A Connector Screw KB3820 157
400 M Wires Screw KB1246 145
400 M Connector Screw KB1281 147
400 M Connector - KB1700 151
800 M Connector Screw KB1581 147
800 M Connector - KB5280 165

機能検索目次 / Photo sensor series Functional Index

 透過型フォトセンサ / Photo Interrupter

GAP 
(mm)

Slit 
Width 

（ｍｍ）

Out- 
put

接続 
Connect

取付 
Mount

型名 
Model number

ページ 
Page

2.2 0.2 A PCB Boss KI3720 91
3 0.5 A PCB Boss KI1470 51
3 0.5 D PCB - KI3662 81
3 0.5 D PCB - KI3663 83
3 0.5 A PCB - KI3664 85
3 0.5 A PCB - KI3674 87

3.4 0.7 A Connector Screw KI5274 121

3.5 0.5 D Connector Screw KI5220/5221 113

4 0.5 A PCB Boss KI1221 17
4 0.5 A Connector Screw KI3890 101

4.7 0.5 D Connector Screw KI5140/5141 111
5 0.25 D Connector Screw KI3110/3111 65
5 0.5 D Connector Screw KI1138 11
5 0.5 A Connector Screw KI1232 25
5 0.5 D Connector Screw KI1233/1234/1235/1236 27
5 0.5 D Connector Screw KI1285/1286 31
5 0.5 D PCB Boss/Screw KI1315/1320 43
5 0.5 A PCB Boss/Screw KI1319/1324 45
5 0.5 D Connector Screw KI1400/1401 49
5 0.5 D Connector Screw KI1600/1601 53
5 0.5 A Connector Snap in KI3024 57
5 0.5 D Connector Screw KI3050/3051/3052/3053 59
5 0.5 D PCB - KI3520/3521 69
5 0.5 A PCB -/Screw KI3524/3534/3544 71
5 0.5 D PCB - KI3642 73
5 0.5 A PCB - KI3644 75
5 0.5 D PCB - KI3652 77
5 0.5 A PCB - KI3654 79
5 0.5 D PCB Boss KI3740/3741 93
5 0.5 A PCB Boss KI3744 95
5 0.5 D Connector Screw KI3750/3751 97

Output type  A: アナログ出力 / D:Photo IC 出力 /M: 光変調式 / RGB: カラーセンサ
Output type  A :Analog / D :Photo IC /M :Light moduration type / RGB:Color sensor

※ 1：横スリット /Horizontal Slit

※1

 反射型フォトセンサ / Photo Refrector
Distance  

(mm)
Out- 
put

接続 
Connect

取付 
Mount

型名 
Model number

ページ
Page

1 A PCB - KR1218/1219/3900/3910/3920/3930 177
2 A PCB Boss KR1570/1571 183

2.7 A PCB Boss KR1226 179
2.7 A PCB Boss KR1227 179
4 A PCB - KR3140 185

4.5 A PCB Boss KR1211 175
4.9 A PCB Boss KR1228 181
5.1 A PCB Boss KR1229 181
6.5 A PCB Boss KR1210 173     

2 ～ 5.5 D Connector Screw KR894 169
1 ～ 7 M Connector Screw KR3330 189

1.5 ～ 7 M Connector Screw KR895 169
2 ～ 7 M Connector Screw KR3380 193
1 ～ 9 M Connector Screw KR3610 195
7 ～ 11 D Connector Screw KR864 167
1 ～ 15 M Connector Screw KR1207 171
4 ～ 17 M Connector Screw KR3331 191
4 ～ 18 M Connector Screw KR3620 197
7 ～ 25 M Connector Screw KR865 167
9 ～ 25 M Connector Screw KR3630 199
4 ～ 32 M Connector Screw KR866 167
4 ～ 32 M Connector Screw KR3320 187

※1
※1
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機能検索目次 / Photo sensor series Functional Index

 LED / Light Emitting Diode
Peak 

Wavelength 
(nm)

形態 
Package

型名 
Model 
number

ページ 
Page

660 TO46+Lens KL3095 225
660/880 TO18+Lens KL856 219

880 TO18+Lens KL899 223
940 TO18+Lens KL857 221

 受光素子 / Detecting device
Peak 

Wavelength 
(nm)

形態 
Package

型名 
Model 
number

ページ 
Page

900 TO18+Lens KD834 227
900 TO18+Lens KS853 229

 プリズム型 フォトセンサ / Prism Photo sensor
Distance  

(mm)
Out- 
put

接続 
Connect

取付 
Mount

型名 
Model number

ページ
Page

5 A Connector Snap-in KP1660 205
20 A Connector Snap-in KP1650/1651 203
30 A Connector Snap-in KP1430 201
30 A Connector Snap-in KP1662/1663 207
30 A Connector Snap-in KP3250 211
100 M Connector Snap-in KP1850 209

 アクチュエータ フォトセンサ/ Photo Interrupter-Acutuator type
動作位置
Angle

Out- 
put

接続 
Connect

取付 
Mount

型名 
Model number

ページ
Page

12° A Wires Snap-in KA1354 215

8°/13° A Wires Snap-in KA3434/3435 217

8°/19° D Connector Snap-in KA1335/1336/1345/1346 213

Output type  A: アナログ出力 / D:Photo IC 出力 /M: 光変調式 / RGB: カラーセンサ
Output type  A :Analog / D :Photo IC /M :Light moduration type / RGB:Color sensor
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新光電子カタログの説明・注意事項
Glossary / Notice of statement in catalogue
製品写真について

製品図面・仕様について

製品品番とバリエーションについて

環境対応について
新光電子のフォトセンサは環境対応に配慮し、また各社からのグリーン調達要求にも対応すべく、標準品の環境負荷物質
の撤廃を推進しております。
弊社の品質活動の詳細は、ホームページから「環境への取組」をご覧ください。 
www.shinkoh-elecs.jp 

弊社では標準品の光センサについてすべて「RoHS 適合品」を用意し、お客様へのご提案を行っております。
「RoHS 適合」を示す品番識別は、品番の末尾に「LF」の表記をさせていただき、ご注文時にその品番にてご注文いただい
ております。
またカスタム品についても、弊社は環境対応に配慮した製品設計をご提案します。

個別の製品写真は、代表例を掲載しております。実物と異なる場合もありますので、ご了承ください。 
詳細は弊社営業窓口までお問合せください。 

個別カタログの図面は、代表品番に基づいた仕様です。 
コネクタ・ハーネス等の指定によって実際と異なる場合がありますので、ご注文前に弊社営業窓口までご確認ください。 

個別カタログの品番は、代表型名のみ表記しております。 
ご注文の際は正式型番を先にご確認いただき、ご用命ください。

［新光センサの型名と品番］

K - ... LFA A

（注）緑色部分がカタログで表示している「代表型名」です。

RoHS 対応品

バリエーションを示す枝番号

新光電子の標準仕様品

製品機種番号　3 ～ 4 桁の数字

製品タイプ記号：I - 透過型、R - 反射型、 B - 分離型、 P - プリズム、 A - アクチュエータ、 
                        L - LED、 D - フォトダイオード、 S - フォトトランジスタ、 E - その他センサ等　

The Product Photos on each Catalogue

The photos used on front page of each catalogue are a typical and not quite same among the variations.
Please confirm the details to our Sales department.      

The Drawings and Specification

The Part number and variations

Product number of each catalogue is typical model number. The formal Part number for order should be specified  after your 
selection from model variations. The green part of below is 'typical model number'.

RoHS compliant

Variations of model 

Discrimination as Standard model series 

Model number - 3 or 4 digits of number

Model number type:  I - Photo Interrupter, R - Photo Reflector, B - Separate type Photo Interrupter 
                                　P - Prizm Photo sensor, A - Actuator type Photo Interrupter, L - LED  
                                    D - Photodiode, S - Phototransistor, E - Other Photo sensor

Environmental program 

Shinkoh Electronics advance environmental measures and  green action. Our photo sensors are designed as to reduction of 
environmental burdens. Please also refer environmental activities on our website.   
www.shinkoh-elecs.jp 
'LF'  - suffix of part number for order - should be refered when you require RoHS compliant. 
We also recommend green action to your custom design and product.　  

（注）カタログ図面にいう「枝番」は、“－ ” 以下を示します。
［新光センサの型名と品番］

K ... LFA A

Each drawing used on front page of each catalogue is one of typical model. 
Please note that the dimensions may be different according to connection parts and so on.  
Please confirm the formal specification and drawings before you order.    

...
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カタログ記号の説明

特殊仕様対応記号
防塵対策仕様品であることを表示しています。
この記号は、JIS や IEC の IP 規格基準とは一致しないことをご注意ください。
This symbol means that product is best solution for paper dust.
Please also note that this classificatoin is not compatible to IP standard of IEC or JIS(Japan).

センサ検知回路識別記号

フォトトランジスタ出力
Photo transistor output

フォトダイオード出力 RGB カラーセンサ
Photo diode output RGB color-sensor

フォト IC 出力
Photo IC output

光変調型フォト IC出力
Light modulation type
Photo IC output

センサ発光素子識別記号

Symbol - Classification of Sensing method

Symbol - Classification of wavelength for Emitter

Explanation of Symbol in catalogue

Symbol - Specific structure of housings

防塵・防滴対策仕様品であることを表示しています。
この記号は、JIS や IEC の IP 規格基準とは一致しないことをご注意ください。

フロー半田対応

リフロー半田対応

抜け防止ロック機構付きコネクタ採用品

This symbol means that product is best solution for paper dust and water drip.
Please also note that this classificatoin is not compatible to IP standard of IEC or JIS(Japan).

Flow soldering type

Reflow soldering type

Secure locking structure connector type

完全防塵対策仕様品であることを表示しています。
この記号は、JIS や IEC の IP 規格基準とは一致しないことをご注意ください。
This symbol means that product is perfect solution for paper dust to protect inner cleanness of sensor. Please 
also note that this classificatoin is not compatible to IP standard of IEC or JIS(Japan).

赤色 LED タイプ
Red LED type

IR( 赤外線） LED タイプ
Infrared LED type 

緑色 LED タイプ
Green LED type

白色 LED タイプ
White LED type

青色 LED タイプ
Blue LED type

UV( 紫外線） LED タイプ
Ultraviolet LED type 
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新光電子のフォトセンサ・シリーズ
「あったらいいな！」を実現する新光電子のフォトセンサ・シリーズ
このカタログでは、弊社の標準品として販売しているフォトセンサを紹介しております。 
しかし、弊社のフォトセンサはこれだけにとどまりません。むしろ、長年培った多彩なセンシング技術、ノウハウを投入したカスタムモ
デルのセンサにこそ弊社の開発技術の真髄があります。 
貴社のご要望にぴったりな製品が見つからないときでも、ぜひ貴社のアイデアをお聞かせください。
新光電子を貴社の製品実現にお役立てください。 

弊社取り扱いのフォトセンサ
・透過型フォトセンサ

一般にフォトインタラプタと呼ばれている光センサです。主に通過する各種の遮蔽物の有無をセンシングするために使われます。 
弊社では、遮蔽物にあわせて、他社では類をみない多種な検知幅（ギャップ）のセンサを用意しています。 
また、紙粉対策に特化したパッケージも用意しております。 
　

・反射型フォトセンサ
一般にフォトリフレクタと呼ばれる光センサです。主に対象物にあたって反射した光量を検知した受光素子の信号を使ってセンシングす
るために使われます。弊社では、UV（紫外線）から IR（赤外線）まで多種な光源を使用して特殊な検知用途にお応えしています。 

・分離型フォトセンサ
フォトインタラプタと呼ばれるものの中で特に発光と受光を独立したパッケージにいれたものをいいます。光電スイッチのように 2 ｍに
及ぶ 非常に長いセンサ間距離を可能にします。また、反射センサ - プリズムタイプとしての光学系設計も可能です。

・プリズム フォトセンサ
フォトリフレクタと呼ばれるものの中で特にプリズムを組み合わせてセンシングすることを目的にしたものです。導光路が設定されるた
め安定した光センシングが可能となります。対向する一方に配線不要な設計が可能です。

・アクチュエータタイプ フォトセンサ
フォトインタラプタにアクチュエータを組み合わせることでメカ的に光センシングします。アクチュエータは、個々の用途に応じてカス
タマイズされるケースが多いため、弊社で用意する比較的汎用的な形状を基にして最適な形状設計をされるのが望ましいです。 
弊社は、光センサの長年の経験から貴社の設計のお手伝いをします。

・発光素子・受光素子
一般に LED と呼ばれる、単一波長を発光する半導体素子を封止したディスクリート製品を発光ダイオード（発光素子）と呼び、 シリコンや
ゲルマニウムなどの UV から IR に広く感度を有する半導体素子を封止したディスクリート製品をフォト・ディテクタ（受光素子）と呼びます。
受光素子には、フォトダイオード、フォトトランジスタからフォト IC のような集積回路をもつものまであります。弊社では、これらを主
にフォトセンサ用部品として使用していますが一部単体でも販売を行っております。

 
・その他カスタムフォトセンサ

光センサは用途別に、個々に特別設計されたセンサ、センサモジュールが非常に多く存在します。よく似た設計品でも一工夫を加えるこ
とで格段に利便性が向上することが多いためです。カスタム仕様のセンサ、センサモジュールは、カタログには掲載しておりませんので、
個々に貴社のご質問・ご要望を弊社営業窓口までお聞かせください。 
弊社の光センサ技術が貴社の望んでおられた仕様実現のお役に立てることを願っております。　

・Photo Interrupter - Slotted type  KI series 
  This is the sensor that a emitter is set opposite side to a detector and it detects the object passing through the slot between the 
   emitter and the detector. There are many kinds of photo sensors in slot width or depth in accordance with detecting object. 
   We also provide 'dust proof' model for paper dust protection.
　
・Photo Interrupter - Reflective type KR series 
   This is also called as 'Photo reflector'.  This type has the sensing theory that the detector detects the reflection beam which comes from 
   object.  
   There are many kinds of light source from UV to Infrared for customer's application.
　 
・Photo Interrupter - Separate type KB series 
   The most unique feature of this sensor is that package of emitter and detector is independent of each other. It realizes longer range of  
   detection like Photoelectric sensor --- we can offer till 2m sensing.   
   It is also available to use as reflective sensor or prism sensor.  　　   
　　　　 
・Prism sensor   KP series 
   This is a kind of Photo reflector. This sensor is used with prism to determine the light guiding and to realize the stable sensing.
   It can help non-electrical circuit design on prizm side.       
 
・Photo Interrupter - Actuator type KA series 
   This is the Photo sensor combined the optoelectronic sensing with mechanical lever. By use of actuator, it enables the accurate sensing 
   that doesn't depend on the condition, difference or tolerance of detecting object.  　 
   We also help your design of custom actuator.  
　　
・Emitter and Detector   KL series (LED), KD series (Photo diode), KS series (Photo transistor)   
   The emitter - Light emitting diode: 
   It is called as 'LED' in general. It emits a unique wavelength of light.  We also provide the models having of chips of several wavelengths. 
   The detecotr:     
   It are called as 'Photo diode', 'Photo trasistor' or 'Photo IC'. 
   It differs by integrated level of detector elements.  We are providing some models as discrete sales.  

・Custom designed Photo sensor 
   The costomers demand specific and suitable sensors or sensor module by the application and purpose. Some creative thinking can help 
   you improve the performance of sensor.  Please feel free to contact our sales. 

Photo sensor series made by SHINKOH
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光センサ　ご使用に当たっての注意事項

・製品に変形、変質をきたす荷重を加えないように保存、使用してください。
・端子のフォーミング時には端子根元の固定をしてください。
・リード切断を行う場合やコネクタの抜き差しは、常温下で作業してください。

製品への荷重

・製品の酸化や腐食などによる変質・変色、汚れなどを防止するため、結露、水漏れ、  腐食性ガス、塩風などに注意して保
管してください。( 窒素流入型デシケータ  内の保管を推奨 ) また、そのような変質しやすい環境下で使用しないでください。
・ケース表面（特に受発光面）にキズや汚れがつかないように保存、使用してください。

変質や汚れ、キズ

・保存、運搬、使用時での機械的振動、衝撃は製品の変形などの損傷、破損につながる場合があるので注意してください。
振 動、衝 撃

・直接外乱光が　入らない場所で使用してください。 ( 特に太陽光やタングステンランプ光、センサを複数使用する場合は
当該センサ以外の光。)  装置内部で光が反射し誤動作する場合もありますので､ よくご確認の上ご使用ください。
外乱光対策に、変調光タイプも用意しております。 

外  乱  光 

・遮光板などの遮光物を用いる場合には、遮光特性の優れた材質を使用してください。
遮  光  物 

・薬剤を使用した洗浄は避けてください。製品によっては特性を満足しなくなる場合があります。
  必要な場合は、エアブロー又はやわらかい布類でふき取るか、予め弊社までご確認の上、作業を行ってください。

洗      浄 

・製品によっては、人体に帯電する静電気、測定装置や周辺回路からのサージ電圧により製品劣化や破壊につながる危険性
があるため、作業者、作業台、測定装置、接続回路等でのアースは必ず取るようにしてください。

・長時間連続使用される場合は、LEDの出力低下を考慮してください。

静  電  気 

LEDの特性 

・製品の半田付けについては、必ず実機にて確認のうえご利用ください。 また使用されるフラックスによってはパッケー
ジクラック等の影響が発生する事があるため、外観、信頼性について十分にご確認ください。

半田付け取扱い注意

Load to product

Be aware that much load gives a damage to product as deforming or deterioration.
At forming of terminals, fasten the root of terminals.
Lead-cutting or insert/remove of connector should be worked in room temperature.  

Deterioration, scratch and grime

Vibration and Impact

Ambient light

Shielding object

Cleaning

Static electricity

LED characteristics

Notice of Soldering

To avoid tarnish, alteration and stain by the oxidation or corrosion, keep the product in environment of non-condensing, no 
water drop, and no corrosive gases or salt air.  
We recommend to use desiccator with nitrogen air. Please note the scratches, stains, or bruises on the products, especially on 
sensing surface, for storage and handling.

Please note Mechanical vibration and an impact by the preservation, carriage and use as it might occur some damages or 
transformation of product.

Please use in environment where there is no direct ambient light. In particular, sun-light, incandescent or when use plural 
sensors: light other than the sensor is used. Please check carefully that there is no malfunction due to light reflection inside the 
equipment. Light modulation type is available for solution with influence of ambient light. 

For light shielding, High extinction efficiency is recommended in material.  

Don’t use chemicals but blower or soft cloth for cleaning. If you have any problem, please consult our Sales Dept.  

The worker, working table, instrument and circuit should be always grounded to prevent damage of product from static 
electricity or surge voltage.      

Please consider the LED output reduction when using continuously for a long time.

Please check the performance of soldering at customer's assembly in advance.
It also need to check the problem with the appearance or reliability by using of flux. 

Precaution for use

260℃以下、5 秒以内 /260℃ max , 5 s max.  
（半田付け直後のパッケージ /リードへの機械的な力は禁止。予備加熱での半田付け、リフロー半田は禁止。）
After soldering, do not apply mechanical stress to the leads and the package until the component to cool to room 
temperature. Pre-heating soldering and reflow soldering unsupported. 

フロー半田付け
Flow soldering

手半田付け
Hand soldering

330℃以下、2 秒以内、各端子につき 1 回のみ /330℃ max , 2 s max , 1 time.
（こて先を直接リード端子に接触させる事は禁止。半田が十分固化する前に製品をずらす力をかける事は禁止。）
The tip of soldering iron should never touch the leads. Please avoid pressure which could dislocate the components 
until the solder is cool and hard.

半田付け取扱注意
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安全にお使いいただくために

製品の使用にあたっては、仕様上の最大定格や注意事項を守ってご使用ください。その事項を超える使用に起因する損害については、
弊社では責任を負いかねます。また、本製品及び本製品を組み込む装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、
いかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。

定格・注意事項の遵守 Compliance of ratings and notice

Please do measure for UV safety - for example, UV protection lenses of spectacles - as it is danger for eyes to look UV light 
directly or by way of optical system  during operation. Same measure is also required in possibility of reflection of UV light.  

フェール・セーフとは、部品やシステム等の故障によって本来の性能が機能しないとき、システム全体として致命的な障害とならない
ように「安全側」に倒れるようにすることを指します。
故障が発生したとき、安全確保のため誤動作防止の意味でヒューズを働かせることもその事例にあたります。
機能・精度において信頼性、安全性が求められる用途には、特にこの措置を施し、システム・機器全体の安全設計
にご配慮ください。また、故障や誤動作が発生してもシステムの機能が正しく維持されるべく、フォールト・トレ
ラントを踏まえた設計をされることを推奨します。特に耐故障性を要求される用途には冗長設計をご配慮ください。 
ご採用に際しては実機組込み、実使用上での機能、寿命、安全性その他品質につきましては十分貴社にて信頼性試験等でご評価頂いた
うえ、ご利用の可否をご判断下さい。評価について疑問がございましたら、弊社営業窓口まで事前にご確認のほどお願いします。

フェール・セーフ設計/フォールト・トレラント設計 Fail safe / Fault tolerance

A fail-safe describes a device, parts or system which, in the even of failure, fails in a way that will cause no harm or at least a 
minimum of harm to other device or danger to personnel.
In the event of failure, for example, operating fuse for the safety can apply for this designing.
Please plan the safety design for entire system and device, especially in applications which require reliability and safety about 
function and accuracy.
Also, we recommend that the design based on "Fault Tolerant" should properly hold the system despite malfunction or wrong 
operation. Please consider the redundancy design, especially in applications which require the fault  tolerance. 
When adopting the product, evaluate the functions, service life, safty and the other quality of your system in the operating 
enviroment with reliability tests. Please judge wheather it can be used based on the result. 
Please contact us and confirm in advance, if you have any questions about the evaluation.

弊社製品は原則として下記の用途に使用する目的で製造された製品です。
・電算機　・OA機器　・通信機器 (端末 )　・計測機器　・工作機器　・AV機器　・家電製品
機能・精度において高い信頼性・安全性が必要とされる及び生命に関わる下記の用途に使用されるように製造されたものではありません。
・宇宙機器　・原子力制御機器　・軍事用目的の機器　・医療精密機器　・車載機器　・各種保安･安全に係わる機器など
用途について疑問がございましたら、弊社営業窓口まで事前にご確認のほどお願いします。

特殊な用途への使用に関して Specific design and application

Our products are designed for use in the following applications. 
Computer/OA equipment/Telecomunication equipment(Terminal)/Measuring equipment/Machine tool/AV equipment/
Consumer electronics.  
Never used for that requires high reliability, safety and for an application involving serious risk to life such as: Space appliance/
Devices for atomic power control/Military purpose/Medical precision equipment/Automotive equipment/Security of every 
kind, etc. Our standard models might be not suitable to your application.
Please contact us and confirm in advance, if you have any questions about certification of conformity for your application.

貴社の製品、システムの設計にあたっては、人が誤って不適切な操作を行っても危険を生じない、あるいは正常な動作を妨害されない
設計をお願いします。弊社では、本設計の不備によるニ次的な損害を含む被害に関して損失のご請求に応じかねますのでご了承ください。

フール・プルーフ設計 Fool proof design

In designing your products and systems, please make design that will avoid any risk and/or damage caused mishandling or 
will not interrupt normal operation. Please note that we are free from any risk, expense, and damage caused by ignorance and 
defects of this design directly and indirectly.

弊社カタログには著作権に係わる内容を含んでおります。無断で内容を複製利用されませんようお願いします。
必要があれば事前に弊社営業窓口までお問い合わせ頂きますようお願いします。

著作権 Copyright

Information contained in the catalog is copyrighted by Shinkoh-Electronics Co.,Ltd. and may not be duplicated in full and/or part 
by any person without written approval of Shinkoh-Electronics Co.,Ltd.  If you have any inquiries, please contact us in advance.

Warning to users

紫外線を発光する製品について Measure for UV safety 
紫外線 LED を使用する製品については、紫外光が目に直接又は光学系経由で入光すると危険ですので安全眼鏡などの入光しない対策を
とってください。光の反射を受ける場合も同様に対策をお願いします。

Operation never exceeds each value of Maximum Ratings and comply with each notice at design/Operation. Please note that 
we are free from any risk, expense, and damage caused by ignorance and defects of these ratings and/or notice directly and 
indirectly.

分解・パッケージ開封 Disassembly of Product
製品を分解・開封する行為は危険ですので絶対にしないでください。また故障・劣化の原因となる場合があります。
故障等の調査であっても許可なく分解せず、返却頂き調査解析依頼をお願いします。
Don't  take the product apart for danger. After being disassembled without our formal approval in advance, we can't warant any 
performance on specification sheet. Please contact us if you need analysis.
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透過型フォトセンサ 
Photo Interrupter

分離型フォトセンサ          

Photo Interrupter - Separate type

プリズム フォトセンサ                     

Prism Photo sensor                                   

反射型フォトセンサ
Photo Reflector

LED                                       

フォトダイオード                                      

フォトトランジスタ                                      

LED                                                                     

Photo diode                                                                 

Photo transistor  

アクチュエータタイプ フォトセンサ       

Photo Interrupter - Actuator type                   

フォトセンサ・シリーズ　Photo sensor series　-　Index

KL シリーズ 

KD シリーズ
KS シリーズ 

KL  series

KD series           

KS  series

KA シリーズ 

KA serie

KP シリーズ
KP series

KR シリーズ 　 

KR series

KB シリーズ 

KB series

KI シリーズ 

KI series



KI1138
透過型フォトセンサ　防塵・２ビームタイプ Photo Interrupter - Dust proof・Dual Beam type

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [Vcc=5V,Ta=25℃ **]

アンプ内蔵、プルアップ抵抗内蔵タイプ
防塵構造：粉塵の影響を受けにくい
検出精度が高い：内蔵スリット幅 0.5mm
可視光カットタイプの為、外乱光の影響を受けにくい
LED制限抵抗内蔵タイプ
抜け防止強ロック機構付きコネクタ採用
Built-in amplifier, Pull-up Resistor output type.
Easy removing paper dust.
High-resolution : slit width 0.5mm.
Visible Light cut filter.
Built in resistor for LED drive.
with secure locking structure connector.

・
・
・
・
・
・

・

KI1138 は ､ 外側にケースカバー、内側に検出用スリットを
もつ 2 重構造の防塵型、2 ビームフォトＩＣ出力の小型透
過型フォトセンサです。
Model KI1138 consists of an Infrared LED and a High sensitive Photo 
IC(Digital Output), and has slitless plastic housing.

アミューズメント機器、自動販売機のコイン通過検出

・
・
・
・
・
・

Coin-passing for Auto vending machine and Amusement.

20.03-1A

・

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

下降 tfResponse Time

Dimension(Unit:mm)

SymbolI tem Rating Unit

電 源 電 圧 Supply Voltage VCC 6 V

ロ ー レ ベ ル 出 力 電 流 Low-Level Output Current IOL 50 mA

動 作 温 度 Operating Temperature Topr -20 ～ +75 ℃
保 存 温 度 Storage Temperature Tstg -40 ～ +80 ℃

SymbolI tem Condition

動 作 電 源 電 圧
ロ ー レ ベ ル 供 給 電 流

ハ イ レ ベ ル 供 給 電 流
ロ ー レ ベ ル 出 力 電 圧

ハ イ レ ベ ル 出 力 電 圧

応 答 時 間

Supply Voltage

Low-Level Supply Current

High-Level Supply Current

Low-Level Output Voltage

High-Level Output Voltage

上昇

ICCL

ICCH

VOL

VOH

tr

VCC

Rise Time

Fall Time

w/o Shutter入光時

遮光時 Shutter in

w/o Shutter入光時
遮光時、IOL=16mA Shutter in

max.typ.min.

4.5 5.55.0

－ 25－

－ 0.4－
VCCx0.9 －－

－ －

－ 25－

－ －
1.47

0.02

KI1138

Unit

V

mA

mA

V

V

μs

 

－

5

SNS2

SNS1

：Vout215
KΩ

：Vcc

：Vout115
KΩ

R1

C1

C2

：GND

SNS2

SNS1

(3
.5
5)

(4
.2
)

Detector

0.5±0.1
(Slit width)

(1
3.
8)

16
.5

15

Beam axis

7
13

5.
5m
ax
.2

16.5
5

(16.85)

7.
8

LED Mark

φ3.2(Hole)

3.
6

40.5

1234

1

2

3

4

JST：B04B-PASKAALF

型名枝番 コネクタメーカー : コネクタ品番 
Model variation Ｃｏｎｎｅｃｔｏｒ manufacturer : Connector P/N

※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする 
　 General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0 ±0.2
　　5.0 to less than 15.0 ±0.3
　　15.0 or over ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only

90%
10%

tr t f

INPUT　
OUTPUT

透
過
型

11



お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KI1138

20.03-1A

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　  ・Specifications are subject to change without notice.
・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります

ローレベル出力電流低減曲線

1 

Object

d

VCC =5V
Ta =25℃

1

検出位置特性1（代表例）

Detecting Position　d（mm）

OUTPUT
“L”

OUTPUT
“H”

OUTPUT
“L”

OUTPUT
“H”

SNS2
SNS1

VCC =5V
Ta =25℃

60

50

40

30

20

10

 0

Lo
w
-le
ve
l O
ut
pu
t C
ur
re
nt
　
I O
L（
m
A）

Lo
w
-le
ve
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pu
t V
ol
ta
ge
　
VO
L（
V）

Low-level Output Current　I OL （mA）

VCC =5V
Ta =25℃

1 3 5 30 5010 100

1

0.1

0.2

0.5

0.01

0.02

0.05

Ambient Temperature Ta (℃)

ローレベル出力電圧ー
ローレベル出力電流特性（代表例）

検出位置特性2（代表例）

Detecting Position　d（mm）

SNS1
d

SNS2

O
b
je
ct

-20 0 20 40 60 80 10075

2 3 ４ 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6

透
過
型
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KI1215/1216
透過型フォトセンサ　ギャップ幅広タイプ Photo Interrupter - Wide slot type

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [Vcc=5V,Ta=25℃ **]

検出ギャップ13mm/ 深さ 12.2mm で大きな物でも検出可能
アンプ内蔵型
その他シリーズ
 フォトトランジスタ出力タイプ ･･･ KI1220

Wide Slot width-13mm, Slot depth-12.2mm.
Built-in amplifier.
Other models Phototransistor output type ･･･ KI1220

・
・
・

・
・
・
・

KI1215/1216 は、赤外発光ダイオードと受光素子に、フォト
IC( デジタル出力 ) を組合わせた透過型フォトセンサです。
ギャップ幅が 13mm と大変広いので厚みのある検知物に最
適です。
Model KI1215/1216 consist of an Infrared LED and a High sensitive Photo 
IC(Digital Output).

カード機器、両替機の物体通過検出
自動販売機、アミューズメント機器のコイン通過検出
複写機、プリンター等トナーボトルの残量検出
パチンコ玉検出

・
・
・

・
・
・
・

Object passing for Card reader, Bill exchanger.
Coin-passing for Auto vending machine and Amusement.
Toner remaining detection in Copy machine and Printing machine.
Pachinko ball  detection.

20.03-1A

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

< ご使用上の注意 >
センサ近くの Vcc-GND 間に 0.01μF 以上のバイパスコンデンサを
付けて使用されることを推奨致します。
<Operation Notice>
We recommend to use with 0.01μF of bypass capacitor between Vcc and 
GND and nearby of sensor.

Dimension(Unit:mm)

SymbolI tem Rating Unit
電 源 電 圧 Supply Voltage VCC 6 V

ロ ー レ ベ ル 出 力 電 流 Low-Level Output Current IOL 50 mA

動 作 温 度 Operating Temperature Topr -20 ～ +75 ℃
保 存 温 度 Storage Temperature Tstg -40 ～ +80 ℃

Model Mode Condi t ion

KI1215
High

入光時   at Beam detecting

KI1216

Low

入光時   at Beam detecting

SymbolI tem max.Condition typ.min.

動 作 電 源 電 圧

ロ ー レ ベ ル 供 給 電 流

ハ イ レ ベ ル 供 給 電 流

ロ ー レ ベ ル 出 力 電 圧

ハ イ レ ベ ル 出 力 電 圧

応 答 時 間

Supply Voltage

Low-Level Supply Current

High-Level Supply Current

Low-Level Output　 
Voltage

High-Level Output　 
Voltage

上昇

ICCL

ICCH

VOL

VOH

tr

tf

　
KI1215

KI1216

VCC

Rise Time

下降 Fall TimeResponse Time

4.5 5.55.0

－ 25－

－ 25－

－ 0.4－

VCCx0.9 －－

Unit

V

mA

mA

V

V

μs
－ －

－ 25－
遮光時

遮光時、IOL=16mA

入光時

遮光時
入光時

入光時
入光時、IOL=16mA

遮光時

－ 25－

－ 0.4－

Shutter in

Shutter in

Shutter in

w/o Shutter

w/o Shutter

w/o Shutter

w/o Shutter

Shutter in

VCCx0.9 －－

－ －
1.2

0.05

KI1215

KI1216

KI1215

KI1216

KI1215

KI1216

KI1215/1216

－

1

2

3

Beam
Axis

LED Mark

1.5

8 4.
5

(7
.9
)

(9
.5
)

22 2 (8.5)
4.5 13 4.5

5m
ax
.

12
.2

7.
3

3
1.
1

(2
.7
)

0.
6
0.
2

0.5

2
3
4

6
10
14

2
3
4

2（Slit width)

(3
.7
5)

6.5
9

:Vcc

:Vout

:GND

15kΩ

1

2

3

※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする 
　 General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0 ±0.2
　　5.0 to less than 15.0 ±0.3
　　15.0 or over ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only

JST:S3B-PH-K-SAALF

型名枝番 コネクタメーカー : コネクタ品番 
Model variation Ｃｏｎｎｅｃｔｏｒ manufacturer : Connector P/N

90%
10%

trt f

KI1215

90%
10%

tr t f

KI1216
INPUT　
OUTPUT

INPUT　
OUTPUT

透
過
型
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KI1215/1216

20.03-1A

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　  ・Specifications are subject to change without notice.
・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります

ローレベル出力電流ー周囲温度特性

　　　　　　

Ambient Temperature Ta (℃)

1

OUTPUT
“L”

OUTPUT
“H”

OUTPUT
“L”

OUTPUT
“H”

Detecting Position　d（mm）

Object

d

VCC=5V
Ta=25℃

VCC=5V
Ta=25℃

製品取付方法
How to install

t=1.0mm

取付板
Plate

挿入/Insert

t=1.6mmt=1.2mm

8±0.1

22
.1
±
0.
1

18
.4
±
0.
1

3.
7±
0.
1

8±0.1

22
.1
±
0.
1

15
.9
 

6.
2

8±0.1

22
.1
±
0.
1

13
.9

推奨取付穴寸法図
Recommended installation to mounting holes
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・取付板のプレス側から取付けを推奨します。
・We recommend to mount the sensor from
 pressed surface of plate.

・実際に取り付けてガタツキ度合いをご確認され
 取付け方法を決定ください。
・The actual tolerance should be confirmed
 after setting of sensor.
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Low-level Output Current　I OL （mA）

VCC  =5V
Ta   =25℃
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ローレベル出力電圧ーローレベル出力電流特性（代表例）

検出位置特性1（代表例） 検出位置特性2（代表例）

Detecting Position　d（mm）
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KI1220
透過型フォトセンサ  ギャップ幅広タイプ Photo Interrupter - Wide slot type

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [ Ta=25℃ **]

検出溝の深さ 12.2mm の深溝型
検出溝幅が 13mm と広いので厚みのある物でも
検出可能
可視光カットタイプ
その他シリーズ
 13mm ギャップ、フォト IC出力 ･･･KI1215/1216
 15mm ギャップ、フォト IC出力 ･･･KI1248/1249
Wide Slot width-13mm, Slot depth-12.2mm.
Visible Light cut filter.
The other model of wide Slot width as;
　　13mm Slot width at photo IC･･･KI1215/KI1216
　　15mm Slot width at photo IC･･･KI1248/KI1249

・
・
・

・
・
・

KI1220 は、発光側に赤外発光ダイオード、受光側にフォト
トランジスタを採用した透過型フォトセンサです。
Model KI1220 consists of an Infrared LED and a High sensitive Photo 
transistor.

カード機器、両替機の物体通過検出
自動販売機、アミューズメント機器のコイン通過検出
OA機器、その他

・
・

・
・

・
・
・

Object passing for Card reader, Bill exchanger.
Coin-passing for Auto vending machine and Amusement.
Paper detection for O.A. equipment.

※ 1．パルス幅　tw ≦ 100μs　Duty 比 =0.01

※ 1．Pulse width tw ≦ 100μs  Duty ratio=0.01

20.03-1A

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

Dimension(Unit:mm)

SymbolI tem Rating Unit

IF 50

IFP 1

VR 5 V

P 75 mW

VCEO 30 V

SymbolI tem max. UnitCondition typ.min.

V

上昇

VF

Rise Time

下降 Fall Time

順 電 圧

逆 電 流

光 電 流

応 答 時 間
Response Time

－ 1.51.2

－ 10－

Forward Voltage

0.3 －－

－ －15

－ 0.1－

－ －17

VR=3V

VCC=5V,IC=0.5mA,RL=1kΩ

VCE=5V, IF=20mA

VCE=20V, 0 lx

IF=20mA

発 光 側
E m i t t e r 

受 光 側
D e t e c t o r 

発 光 側
E m i t t e r 

伝 達 特 性
C o u p l e d

受 光 側
D e t e c t o r

VECO 5 V

IC 20 mA

コレクタ･エミッタ間電圧

順 電 流

パ ル ス 順 電 流
逆 電 圧

許 容 損 失

エ ミ ッ タ ･ コ レ ク タ 間 電 圧
コ レ ク タ 電 流
コ レ ク タ 損 失 PC 75 mW

Topr -20 ～ +75 ℃
Tstg -30 ～ +80 ℃

動 作 温 度

保 存 温 度

Forward Current

Pulse Forward Current

Reverse Voltage

Power Dissipation

Collector-Emitter Voltage

Emitter-Collector Voltage

Collector Current

Collector Power Dissipation

Operating Temperature

Storage Temperature

IR

ICEO

IC

tr

tf

－ 0.4－IF=20mA, IC=0.15mAVCE(sat) V

mA

μＡ
μＡ

μs

Reverse Current

Dark Current

Light Current

※ 1

mA

A

KI1220

コレクタ・エミッタ 
間 飽 和 電 圧

Collector-Emitter
Saturation Voltage

暗 電 流

Beam
axis

LED Mark

1.5

8 4.
5

(7
.9
)

(9
.5
)

22 2 (8.5)
4.5 13 4.5

5m
ax
.

12
.2

7.
3

3
1.
1

(2
.7
)

0.
6
0.
2

0.5

2
3
4

6
10
14

2
3
4

2（Slit width)

(3
.7
5)

6.5
9

:Anode
:Collector

:Common

SHINKOH
ELECS.

1

2

3

1

2

3

JST:S3B-PH-K-SAALF

型名枝番 コネクタメーカー : コネクタ品番 
Model variation Ｃｏｎｎｅｃｔｏｒ manufacturer : Connector P/N

※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする 
　 General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0 ±0.2
　　5.0 to less than 15.0 ±0.3
　　15.0 or over ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KI1220

20.03-1A

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　  ・Specifications are subject to change without notice.
・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります
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光電流ー周囲温度特性（代表例）
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光電流ー順電流特性（代表例）
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検出位置特性（代表例）

Y

Detecting Position　d（mm）
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IF=20mA
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光電流ーコレクタ・エミッタ間電圧特性（代表例）
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暗電流ー周囲温度特性（代表例）
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VCE=20V

Forward Voltage　VF　（V）

順電流ー順電圧特性（代表例）

応答時間ー負荷抵抗特性（代表例）
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（
μ
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Load Resistance　R L （kΩ）
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tf
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tf
RL

VCC

IF
OUT

IN
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VCC=5V
IC=0.5ｍA
Ta=25℃　

VCE=5V
Ta=25℃  Ta=25℃

IF=10mA

40mA

30mA

取付板
Plate

挿入
Insert

8±0.1

22
.1
±
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・取付板のプレス側から取付けを推奨します。
・We recommend to mount the sensor from 
 pressed surface of plate.

・実際に取り付けてガタツキ度合いをご確認され
 取り付け方法を決定下さい。
・The actual tolerance should be confirmed 
 after setting of sensor製品取付方法 t=1.0mm t=1.6mmt=1.2mm

-2
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0.01

-20 0 20 40 60 8075 100

5 10 0.1 1 10

-20 0 20 40 60 80 100
25 50 75 100 -1 0 1 2 -2 -1 0 1 2
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-20 0 20 40 60 8075 100

How to install

推奨取付穴寸法図
Recommended installation to mounting holes
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小型タイプ
ローコスト
検出溝の深さ 6mm の深溝型
検出溝幅が 4mm と広い
Compact Package.
Low Cost.
Slot depth-6mm.
Slot width-4mm.

・
・
・
・

・
・

KI1221 は ､ 発光側に赤外発光ダイオード、受光側にフォト
トランジスタを採用した透過型フォトセンサです ｡
Model KI1221 consists of an Infrared LED and a High sensitive Photo 
transistor(Analog output).

カード機器、両替機の物体通過検出　　　　　　　　
OA機器、その他

・
・
・
・

・
・

Object passing for Card reader, Bill exchanger.
Paper detection for O.A. equipment.

20.03-1A

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

※ 1．パルス幅　tw ≦ 100μs　Duty 比 =0.01
※ 2．パッケージ下面より 1mm 以上の位置で 2 秒以内（上図参照）
  手半田付けのみ可 ( フロー半田付け不可 )

※ 1．Pulse width tw ≦ 100μs  Duty ratio=0.01
※ 2．Soldering condition  less than 2s. at 1mm over from
         body.  Flow Soldering unsupported.

KI1221
透過型フォトセンサ  Photo Interrupter 

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [ Ta=25℃ **]

暗 電 流

Dimension(Unit:mm)

SymbolI tem Rating Unit

IF 50

AIFP 1

mA

VR 5 V

P 75

VCEO 30

SymbolI tem max. Unittyp.min.

V

上昇

VF

Rise Time

下降 Fall Time

順 電 圧

逆 電 流

光 電 流

応 答 時 間
Response Time

－ 1.51.2

－ 10－

Forward Voltage

0.3 －－

－ －50

－ 0.1－

－ －50

発 光 側
E m i t t e r 

受 光 側
D e t e c t o r 

発 光 側
E m i t t e r 

伝 達 特 性
C o u p l e d

受 光 側
D e t e c t o r 

VECO 5

Ic 20

コレクタ･エミッタ間電圧

順 電 流

パ ル ス 順 電 流
逆 電 圧

許 容 損 失

エ ミ ッ タ ･ コ レ ク タ 間 電 圧
コ レ ク タ 電 流
コ レ ク タ 損 失 Pc 75

Topr -20 ～ +85 ℃
Tstg -30 ～ +85 ℃

動 作 温 度

保 存 温 度

半 田 付 温 度

Forward Current

Pulse Forward Current

Reverse Voltage

Power Dissipation

Collector-Emitter Voltage

Emitter-Collector Voltage

Collector Current

Collector Power Dissipation

Operating Temperature

Storage Temperature

Soldering Temperature Tsol 330 ℃

IR

ICEO

IC

tr

tf

－ 0.4－

Condition

VR=3V

VCC=5V,IC=0.5mA,RL=1kΩ

VCE=5V, IF=20mA

VCE=10V, 0 lx

IF=20mA

IF=20mA, IC=0.15mAVCE(sat) V

mA

μA

μA

μs

Reverse Current

Dark Current

Light Current

※ 1

※ 2

mA

V

V

mW

mW

KI1221

コレクタ・エミッタ 
間 飽 和 電 圧

Collector-Emitter
Saturation Voltage

半田領域
Solder Area

1ｍｍ以上/min. 1mm

1

2

1

2

3

4 3

4

：Collector

：Emitter

Cathode:

Anode:

LED Mark

0.
91.
5

10
4 4

φ1.2±0.1

4×0.454×0.25

0.75±0.1

0.
5±
0.
1

( S
lit 
wi
dth
)

7.
5

( 5
.5
)

(7.2)
(2.54)

3

13
m
in

 Beam axis

SHINKOH

※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする 
　 General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0 ±0.2
　　5.0 to less than 15.0 ±0.3
　　15.0 or over ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only

半田付け取扱注意
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KI1221

20.03-1A

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　  ・Specifications are subject to change without notice.
・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります
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順電流ー順電圧特性（代表例）

応答時間ー負荷抵抗特性（代表例）
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KI1222
透過型フォトセンサ  ギャップ幅広タイプ Photo Interrupter - Wide slot type

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [ Ta=25℃ **]

検出溝の深さ 12mm の深溝型
検出溝幅が 10mm と広いので厚みのある物でも
検出可能
可視光カットタイプ
フォト ICタイプも用意しております 

   ･･･ KI1230/1231 
Slot depth-12mm.
Wide Slot width-10mm.
Visible Light cut filter.
The model of Photo IC Output is also available.
     ･･･ KI1230/1231

・
・
・
・

・
・
・

KI1222 は ､ 発光側に赤外発光ダイオード、受光側にフォト
トランジスタを採用した透過型フォトセンサです ｡
Model KI1222 consists of an Infrared LED and a High sensitive Photo 
transistor(Analog output).

カード機器、両替機の物体通過検出
自動販売機、アミューズメント機器のコイン通過検出
OA機器、その他

・
・

・
・

・
・
・

Object passing for Card reader, Bill exchanger.
Coin-passing for Auto vending machine and Amusement.
Paper detection for O.A. equipment.

20.03-1A

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

※ 1．パルス幅　tw≦ 100μs　Duty 比 =0.01
※ 2．パッケージ下面より1mm以上の位置で2秒以内（上図参照）
        手半田付けのみ可 (フロー半田付け不可 )                   
※ 1．Pulse width tw ≦ 100μs  Duty ratio=0.01
※ 2．Soldering condition  less than 2s. at 1mm over from body. 

Flow Soldering unsupported.

暗 電 流

Dimension(Unit:mm)

SymbolI tem Rating Unit

IF 50

AIFP 1

mA

VR 5 V

P 75

VCEO 30

SymbolI tem max. Unittyp.min.

V

上昇

VF

Rise Time

下降 Fall Time

順 電 圧

逆 電 流

光 電 流

応 答 時 間
Response Time

－ 1.51.2

－ 10－

Forward Voltage

0.5 －－

－ －15

－ 0.1－

－ 0.4－

－ －17

Condition

VR=3V

VCC=5V,IC=0.5mA,RL=1kΩ

VCE=5V, IF=20mA

VCE=10V, 0 lx

IF=20mA, IC=0.25mA

IF=20mA

発 光 側
E m i t t e r 

受 光 側
D e t e c t o r 

発 光 側
E m i t t e r 

伝 達 特 性
C o u p l e d

受 光 側
D e t e c t o r 

VECO 5

Ic 20

コレクタ･エミッタ間電圧

順 電 流

パ ル ス 順 電 流
逆 電 圧

許 容 損 失

エ ミ ッ タ ･ コ レ ク タ 間 電 圧
コ レ ク タ 電 流
コ レ ク タ 損 失 Pc 75

Topr -20 ～ +85 ℃
Tstg -30 ～ +85 ℃

動 作 温 度

保 存 温 度

半 田 付 温 度

Forward Current

Pulse Forward Current

Reverse Voltage

Power Dissipation

Collector-Emitter Voltage

Emitter-Collector Voltage

Collector Current

Collector Power Dissipation

Operating Temperature

Storage Temperature

Soldering Temperature Tsol 330 ℃

IR

ICEO

IC

VCE(sat)

tr

tf

V

mA

μＡ
μＡ

μs

Reverse Current

Dark Current

Light Current

※ 1

※ 2

mA

mW

mW

V

V

KI1222

コレクタ・エミッタ 
間 飽 和 電 圧

Collector-Emitter
Saturation Voltage

SHINKOH
  ELECS.

4×0.454×0.4

1±
0.
1

( S
lit 
wi
dth
)

（2.54）
(15.6)

14
.5
（
4）

6m
in

2.
5

0.
9

1 

（
12
）

4.219
10

6±0.2

LED Mark

Beam axis

2×φ1±0.1

：Collector

：Emitter

Cathode:

Anode:

1

2

1

2

3

4

3

4

※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする 
　 General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0 ±0.2
　　5.0 to less than 15.0 ±0.3
　　15.0 or over ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only

半田領域
Solder Area

1mm以上
min.1mm

半田付け取扱注意

透
過
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KI1222

20.03-1A

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　  ・Specifications are subject to change without notice.
・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります
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I F
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光電流ー順電流特性（代表例）

Li
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I C
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m
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Forward Current　I F　（mA）

光電流ーコレクタ・エミッタ間電圧特性（代表例）

Li
gh
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I C
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m
A
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Collector-Emitter Voltage　VCE（V）

応答時間ー負荷抵抗特性（代表例）

R
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KI1223
透過型フォトセンサ  ギャップ幅広タイプ Photo Interrupter - Wide slot type

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [ Ta=25℃ **]

検出溝の深さ 12mm の深溝型
検出溝幅が 15mm と広いので厚みのある物でも
検出可能
Slot depth-12mm.
Wide Slot width-15mm.

・
・

・
・
・

KI1223 は ､ 発光側に赤外発光ダイオード、受光側にフォト
トランジスタを採用した透過型フォトセンサです ｡
Model KI1223 consists of an Infrared LED and a High sensitive Photo 
transistor(Analog output).

カード機器、両替機の物体通過検出
自動販売機、アミューズメント機器のコイン通過検出
OA機器、その他

・
・

・
・
・

Object passing for Card reader, Bill exchanger.
Coin-passing for Auto vending machine and Amusement.
Paper detection for O.A. equipment.

20.03-1A

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

※ 1．パルス幅　tw ≦ 100μs　Duty 比 =0.01
※ 2．パッケージ下面より 1mm 以上の位置で 2 秒以内 

（上図参照） 
 手半田付けのみ可 ( フロー半田付け不可 )

※ 1．Pulse width tw ≦ 100μs  Duty ratio=0.01
※ 2．Soldering condition  less than 2s. at 1mm over from body. 

Flow Soldering unsupported.

暗 電 流

Dimension(Unit:mm)

SymbolI tem Rating Unit
IF 50

AIFP 1

mA

VR 5 V

P 75 mW

VCEO 30

SymbolI tem max. UnitCondition typ.min.

V

上昇

VF

Rise Time

下降 Fall Time

順 電 圧

逆 電 流

光 電 流

応 答 時 間

－ 1.51.2

－ 10－

Forward Voltage

0.5 －－

－ －15

－ 0.1－

－ 0.4－

－ －17

VR=3V

VCC=5V,IC=0.5mA,RL=1kΩ

VCE=5V, IF=20mA

VCE=10V, 0 lx

IF=20mA, IC=0.25mA

IF=20mA

発 光 側
E m i t t e r 

受 光 側
D e t e c t o r 

発 光 側
E m i t t e r 

伝 達 特 性
C o u p l e d

受 光 側
D e t e c t o r 

VECO 5

Ic 20

コレクタ･エミッタ間電圧

順 電 流

パ ル ス 順 電 流
逆 電 圧

許 容 損 失

エ ミ ッ タ ･ コ レ ク タ 間 電 圧

コ レ ク タ 電 流
コ レ ク タ 損 失 Pc 75

℃Topr -20 ～ +85

Tstg -30 ～ +85 ℃

動 作 温 度

保 存 温 度

半 田 付 温 度

Forward Current

Pulse Forward Current

Reverse Voltage

Power Dissipation

Collector-Emitter Voltage

Emitter-Collector Voltage

Collector Current

Collector Power Dissipation

Operating Temperature

Storage Temperature

Soldering Temperature Tsol 330 ℃

IR

ICEO

IC

VCE(sat)

tr

tf

V

mA

μＡ
μＡ

μs

Reverse Current

Dark Current

Light Current

※ 1

※ 2

V

V

mA

mW

Response Time

KI1223

コレクタ・エミッタ 
間 飽 和 電 圧

Collector-Emitter
Saturation Voltage

SHINKOH
  ELECS.

4×0.454×0.4

2±
0.
1

( S
lit
 w
id
th
)

（2.54）
(20.6)

14
.5
（
4）

6m
in

2.
5±
0.
2

0.
9

1 

（
12
）

4.2
24
15

11±0.2

LED Mark

Beam axis

：Collector

：Emitter

Cathode:

Anode:

2×φ1±0.1

1

2

1

2

3

4

3

4

※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする 
　 General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0 ±0.2
　　5.0 to less than 15.0 ±0.3
　　15.0 or over ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only

半田領域
Solder Area

1mm以上
min. 1mm

半田付け取扱注意

透
過
型

21



お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KI1223

20.03-1A

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.

・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります
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光電流ー順電流特性（代表例）

Collector-Emitter Voltage　VCE（V）
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gh
t C
ur
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nt
　
I C
（
m
A
）

応答時間ー負荷抵抗特性（代表例）

R
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m
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（
μ
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Load Resistance　R L（kΩ）
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光電流ー周囲温度特性（代表例）

Ambient Temperature　T a（℃）

暗電流ー周囲温度特性（代表例）
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KI1230/1231
透過型フォトセンサ  ギャップ幅広タイプ Photo Interrupter - Wide slot type

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [Vcc=5V,Ta=25℃ **]

20.03-1B

アンプ内蔵、プルアップ抵抗内蔵タイプ
検出溝の深さ 12mm の深溝型
検出溝幅が 10mm と広いので厚みのあるものを検出可能
フォトトランジスタ出力タイプも用意しております
                                                                         ･･･  KI1222
Built-in amplifier, Pull-up Resistor output type.
Slot depth-12mm.
Wide Slot width-10mm.
The model of Phototransistor Output is also available
                                                                                        ･･･ KI1222

・
・
・
・

・
・
・

KI1230/1231 は、発光側に赤外発光ダイオード、受光側にフ
ォト IC出力を採用した透過型フォトセンサです。
Model KI1230/1231 consist of an Infrared LED and a Photo IC.

カード機器、両替機の物体通過検出
自動販売機、アミューズメント機器のコイン通過検出
OA機器、その他

・
・
・
・

・
・
・

Object passing for Card reader, Bill exchanger.
Coin-passing for Auto vending machine and Amusement.
Paper detection for O.A. equipment.

※ 1．パルス幅　tw ≦ 100μs　Duty 比 =0.01
※ 2．パッケージ下面より 1mm 以上の位置で 2 秒以内（上図参照）
            手半田付けのみ可 ( フロー半田付け不可 )

※ 1．Pulse width tw ≦ 100μs  Duty ratio=0.01
※ 2．Soldering condition  less than 2s. at 1mm over from body. 

Flow Soldering unsupported.

< ご使用上の注意 >
センサ近くの Vcc-GND 間に 0.01μF 以上のバイパスコンデンサを
付けて使用されることを推奨致します。
<Operation Notice>
We recommend to use with 0.01μF of bypass capacitor between Vcc and 
GND and nearby of sensor.

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

(  )=KI1231

Dimension(Unit:mm)

Symbol Rating UnitI tem

SymbolI tem max. UnitCondition typ.min.

発 光 側
E m i t t e r 

受 光 側
D e t e c t o r 

電 源 電 圧

順 電 流

パ ル ス 順 電 流

逆 電 圧

ロ ー レ ベ ル 出 力 電 流

出 力 許 容 損 失

動 作 温 度

保 存 温 度

半 田 付 温 度

Forward Current

Pulse Forward Current

Reverse Voltage

Supply Voltage

Low-Level Output Current

Output Power Dissipation

Operating Temperature

Storage Temperature

Soldering Temperature

上昇 Rise Time

下降 Fall Time

順 電 圧

逆 電 流

ハイレベル出力電圧

応 答 時 間
Response Time

Forward Voltage
発 光 側
E m i t t e r

伝 達 特 性
C o u p l e d

受 光 側
D e t e c t o r

Reverse Current

Low-Level Output 
Voltage
High-Level Output 
Voltage

スレッシュホールド
入 力 電 流

ローレベル供給電流

ハイレベル供給電流

Low-Level Supply 
Current
High-Level Supply 
Current

Threshold Input　
Current

ヒ ス テ リ シ ス Hysteresis

ローレベル出力電圧

mA

A

IF 50

IFP 1

VR 5

VCC 17 V

IOL 16 mA

Po  175 mW

Tstg

Tsol

Topr -20 ～ +85 ℃
-30 ～ +85 ℃

330 ℃

KI1230

High

入光時   at Beam detecting
KI1231

Low

入光時   at Beam detecting

Model Mode Condi t ion

VVF － 1.51.2

－ 10－

VCCx0.9 －－

－ －0.1

－ 0.40.15

－ 3.4－

－ －0.05

IR

VOL

VOH

ICCL

tf

mA

V

V

μＡ

μs

ICCH

IFLH

IFHL

IFLH/IFHL
(IFHL/IFLH)

mA－ 2.2

－ －0.65

－
VCC=5V

VR=3V

VCC=5V, IF=20mA,RL=280Ω

IF=0(IF=15mA)

IOL=16mA,IF=15mA (IF=0)

VCC=5V, IF=15mA (IF=0)

IF=20mA

VCC=5V

VCC=5V, IF=0 (IF=15mA)

－

mA
Low → High

High → LowKI1230

KI1231

 

tr

－

KI1230/1231

－ 10

－ － 10

V

Anode:

Cathode:

:GND

:Vcc

:Vout
15KΩ

SHINKOH
ELECS.

LED Mark

(S
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)
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1
±
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4
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6
m
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(1.5)

6±0.2

2-φ1

※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする 
　 General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0 ±0.2
　　5.0 to less than 15.0 ±0.3
　　15.0 or over ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only

半田領域
Solder Area

1mm以上 / min. 1mm

半田付け取扱注意

※ 1

※ 2
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KI1230/1231

20.03-1B

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　  ・Specifications are subject to change without notice.
・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります
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　　　　　負荷抵抗特性（代表例）

Load Resistance　R L（kΩ）

Detecting Distance　d（mm） Detecting Distance　d（mm） Detecting Distance　d（mm）

検出位置特性２（代表例）KI1230

Ob
je
ct d
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検出位置特性１（代表例）KI1231 検出位置特性２（代表例）KI1231
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KI1232
透過型フォトセンサ  防塵タイプ Photo Interrupter - Dust proof type

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [ Ta=25℃ **]

暗 電 流

Dimension(Unit:mm)

SymbolI tem Rating Unit

VCC 6 V

VR 5 V

VCEO 30

SymbolI tem max. Unittyp.min.

V

上昇

VCC

Rise Time

下降 Fall Time

動 作 電 源 電 圧

光 電 流

応 答 時 間
Response Time

4.5 5.55.0Supply Voltage

0.3 －－

－ －50

－ 0.2－

－ 0.4－

－ －50

Condition

VCC=5V,IC=0.1mA,RL=1kΩ

VCC=5V, VCE=5V

VCE=20V, 0 lx

VCC=5V, IC=0.15mA

発 光 側
E m i t t e r

受 光 側
D e t e c t o r 

発 光 側
E m i t t e r 

伝 達 特 性
C o u p l e d

受 光 側
D e t e c t o r 

VECO 5

Ic 20

コレクタ･エミッタ間電圧

電 源 電 圧

逆 電 圧

エ ミ ッ タ ･ コ レ ク タ 間 電 圧

コ レ ク タ 電 流

コ レ ク タ 損 失 Pc 75

Topr -20 ～ +75 ℃
Tstg -30 ～ +85 ℃

動 作 温 度

保 存 温 度

Supply Voltage

Reverse Voltage

Collector-Emitter Voltage

Emitter-Collector Voltage

Collector Current

Collector Power Dissipation

Operating Temperature

Storage Temperature

ICEO

IC

VCE(sat)

tr

tf

V

mA

μＡ

μs

Dark Current

Light Current

コレクタ・エミッタ 
間 飽 和 電 圧

V

V

mA

mW

Collector-Emitter
Saturation Voltage

KI1232

－

：Collector

：GND

：Vcc

φ3 0
ー0.1

φ3 0
ー0.1

(2
.1
)

0.5±0.1(Slit width)

4 
m
ax
.

( 4
)

5

2.
58.
2

2

1

 Beam axis

1

(1
3)

15
.7

123

1

2

3

φ3.2 (Hole)

LED Mark

2-Ｒ2

14 

7.
5

7.
3 6

13
.5

3.57.5

 Beam axis

JST:B3B-PH-K-SAA02LF

型名枝番 コネクタメーカー : コネクタ品番 
Model variation Ｃｏｎｎｅｃｔｏｒ manufacturer : Connector P/N

※ Connector position and length depend on
    Part number of Connector.
※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする 
　 General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0 ±0.2
　　5.0 to less than 15.0 ±0.3
　　15.0 or over ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only

防塵構造：粉塵の影響を受けにくい
検出精度が高い：内蔵スリット幅 0.5 ｍｍ
可視光カットタイプの為、外乱光の影響を受けにくい
Easy removing paper dust.
High-resolution : slit width 0.5mm.
Visible Light cut filter.

・
・
・

・
・
・
・

KI1232 は ､ 外側にケースカバー、内側に検出用スリットを
もつ 2重構造の防塵タイプ小型透過型フォトセンサです。
Model KI1232 consists of an Infrared LED and a High sensitive Photo 
transistor (Analog output).

カード機器、両替機の物体通過検出
自動販売機、アミューズメント機器のコイン通過検出
券売機の用紙通過検出
OA機器、その他

・
・
・

・
・
・
・

Object passing for Card reader, Bill exchanger.
Coin-passing for Auto vending machine and Amusement.
Object passing in Auto vender and Ticket vending machine.
Paper detection for O.A. equipment.

20.03-1A

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

透
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KI1232

20.03-1A

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　  ・Specifications are subject to change without notice.
・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります
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I C
（
m
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応答時間ー負荷抵抗特性（代表例）
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sp
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（
μ
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gh
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I C
（
%
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光電流ー周囲温度特性（代表例）
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KI1233/1234/1235/1236
透過型フォトセンサ　防塵タイプ Photo Interrupter - Dust proof type

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [Vcc=5V,Ta=25℃ **]

Dimension(Unit:mm)

SymbolI tem Rating Unit
電 源 電 圧 Supply Voltage VCC 6 V

ロ ー レ ベ ル 出 力 電 流 Low-Level Output Current IOL 50 mA

動 作 温 度 Operating Temperature Topr -20 ～ +75 ℃
保 存 温 度 Storage Temperature Tstg -40 ～ +80 ℃

SymbolI tem max. UnitCondition typ.min.

V動 作 電 源 電 圧

ロ ー レ ベ ル 供 給 電 流

ハ イ レ ベ ル 供 給 電 流

ロ ー レ ベ ル 出 力 電 圧

ハ イ レ ベ ル 出 力 電 圧

応 答 時 間

Supply Voltage

Low-Level Supply Current

High-Level Supply Current

Low-Level Output　 
Voltage

High-Level Output　 
Voltage

上昇

ICCL

ICCH

VOL

VOH

tr

tf

Vcc

Rise Time

下降 Fall TimeResponse Time

4.5 5.55.0

mA
－ 25－

mA
－ 25－

V
－ 0.4－

V
VCCx0.9 －－

μs
－ －

－ 25－

－ 25－

－ 0.4－

VCCx0.9 －－

－ －
1.47

0.02

KI1234/1236

Shutter in

Shutter in

w/o Shutter

w/o Shutter

w/o Shutter

Shutter in

Shutter in

w/o Shutter

遮光時

遮光時 IOL=16mA

入光時

入光時

入光時 IOL=16mA

遮光時

遮光時
入光時

KI1233/1234/1235/1236

※ 1

※ 1．KI1233/1234 - RL=47kΩ

出 力 電 圧 Output Voltage VO 28 VKI1233 / 1234

KI1233/1235

KI1234/1236

－

KI1233/1235

KI1233/1235

KI1234/1236

KI1233/1235

KI1234/1236

KI1233/1235

KI1234/1236

Model Mode Condi t ion
High 入光時   at Beam detecting
Low 入光時   at Beam detecting

Model Output  type
KI1233/1234

プルアップ抵抗   Pull-up ResistorKI1235/1236

オープンコレクタ   Open collector

90%
10%

90%
10%

trt f

KI1233/KI1235

tr t f

KI1234/KI1236
INPUT　
OUTPUT

INPUT　
OUTPUT

φ3.2 (Hole)

LED Mark

2-Ｒ2

16.5

7.
57.
5 6

13
.5

4.757.5

φ3

φ3

0.5±0.1(Slit width)：Detector

(4
.6
5)

(3
.4
5)

 Beam axis

：GND

：Vcc

：Vout

5

2.
58.
2

2

1

 Beam axis

1

(1
3)15
.7

1 2 3

1

2

3

JST:B3B-ZR
JST:B3B-PH-K-S

AALF
AA02LF

< KI1233/1234 > < KI1235/1236 >

型名 コネクタメーカー : コネクタ品番 
Model Ｃｏｎｎｅｃｔｏｒ manufacturer : Connector P/N

KI1233/1234
KI1235/1236

型名枝番
Model variation

：GND

：Vcc

：Vout
15kΩ

1

2

3

※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする 
　 General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0 ±0.2
　　5.0 to less than 15.0 ±0.3
　　15.0 or over ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only

防塵構造：粉塵の影響を受けにくい
検出精度が高い：内蔵スリット幅 0.5mm
可視光カットタイプの為、外乱光の影響を受けにくい
LED 制限抵抗内蔵タイプ
Easy removing paper dust.
High-resolution : slit width 0.5mm.
Visible Light cut filter.
Built in resistor for LED drive.

・
・
・
・

・
・
・
・

KI1233/1234/1235/1236 は ､ 外側にケースカバー、内側に検
出用スリットをもつ 2 重構造の防塵型、フォト IC 出力の
小型透過型フォトセンサです。
Model KI1233/1234/1235/1236 consist of an Infrared LED and a Photo 
IC(Digital Output). Outer package has no aperture on the both light pass 
surfaces of the emitter and detector.

カード機器、両替機の物体通過検出
自動販売機、アミューズメント機器のコイン通過検出
券売機の用紙通過検出
OA機器、その他

・
・
・
・

・
・
・
・

Object passing for Card reader, Bill exchanger.
Coin-passing for Auto vending machine and Amusement.
Object passing in Auto vender and Ticket vending machine.
Paper detection for O.A. equipment.

20.03-1A

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

< ご使用上の注意 >
センサ近くの Vcc-GND 間に 0.01μF 以上のバイパスコンデンサを
付けて使用されることを推奨致します。
<Operation Notice>
We recommend to use with 0.01μF of bypass capacitor between Vcc and 
GND and nearby of sensor.

透
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KI1233/1234/1235/1236

20.03-1A

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.　　　　
・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります

ローレベル出力電流低減曲線
ローレベル出力電圧ー
ローレベル出力電流特性（代表例）

検出位置特性１（代表例）KI1233/1235
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Detecting Distance　d（mm） Detecting Distance　d（mm）

Detecting Distance　d（mm）
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
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検出位置特性2（代表例）KI1233/1235

検出位置特性１（代表例）KI1234/1236 検出位置特性2（代表例）KI1234/1236
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KI1248/1249/1250/1251
透過型フォトセンサ　ギャップ幅広・防塵タイプ Photo Interrupter - Wide slot・ Dust proof type

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [Vcc=5V,Ta=25℃ **]

Dimension(Unit:mm)

SymbolI tem Rating Unit
電 源 電 圧 Supply Voltage VCC 6 V

ロ ー レ ベ ル 出 力 電 流 Low-Level Output Current IOL 50 mA

動 作 温 度 Operating Temperature Topr -20 ～ +75 ℃
保 存 温 度 Storage Temperature Tstg -40 ～ +80 ℃

SymbolI tem max. UnitCondition typ.min.

V動 作 電 源 電 圧

ロ ー レ ベ ル 供 給 電 流

ハ イ レ ベ ル 供 給 電 流

ロ ー レ ベ ル 出 力 電 圧

ハ イ レ ベ ル 出 力 電 圧

応 答 時 間

Supply Voltage

Low-Level Supply Current

High-Level Supply Current

Low-Level Output　 
Voltage

High-Level Output　 
Voltage

上昇

ICCL

ICCH

VOL

VOH

tr

tf

　Vcc

Rise Time

下降 Fall TimeResponse Time

4.5 5.55.0

mA
－ 25－

mA
－ 25－

V
－ 0.4－

V
VCCx0.9 －－

μs
－ －

－ 25－

－ 25－

－ 0.4－

VCCx0.9 －－

－ －
1.2

0.05

KI1248/1250

KI1249/1251

KI1248/1250

KI1249/1251

KI1248/1250

KI1249/1251

KI1248/1250

KI1249/1251

Shutter in

Shutter in

w/o Shutter

w/o Shutter

w/o Shutter

Shutter in

Shutter in

w/o Shutter

遮光時

遮光時、IOL=16mA

入光時

入光時

入光時、IOL=16mA

遮光時

遮光時
入光時

KI1248/1249/1250/1251

※ 1

※ 1．KI1250/1251 - RL=47kΩ        
出 力 電 圧 Output Voltage VO 28 VKI1250 / 1251

High 入光時   at Beam detecting
Low 入光時   at Beam detectingKI1248/1250

KI1249/1251

－

Model Mode Condi t ion

Model Output  type
KI1248/1249 プルアップ抵抗   Pull-up Resistor

KI1250/1251 オープンコレクタ   Open collector

90%
10%

trt f

KI1248/KI1250

90%
10%

tr t f

KI1249/KI1251
INPUT　
OUTPUT

INPUT　
OUTPUT

(7)40

Beam axis Beam axis

2 (Slit width)
26.5

(13.25)

15

Φ4.2(Hole)

LED Mark

11 6
7.
5
19
.7

3
3.
5

( 5
)

23 9Φ4 0-0.1 ※指示無き寸法公差は下記の通りとする 
　General tolerance unless otherwise noted
　less than 5.0 ±0.2
　5.0 to less than 15.0 ±0.3
　15.0 or over ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only

:Vcc

:Vout

:GND

( 1
7)
( 3
.4
5)

( 4
.6
5)

15KΩ

1
2
3

1

2

3

JST:B3B-XH-AAALF

:Vcc

:Vout

:GND1

2

3

< KI1248/1249 > < KI1250/1251 >

コネクタメーカー : コネクタ品番 
Connector manufacturer : Connector P/N

型名枝番
Model variation

 

20.03-1A

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

アンプ内蔵型
防塵構造：粉塵の影響を受けにくい
検出溝の深さが 12.2mm の深溝型
検出溝幅が 15mm と広いので厚みのある物でも検出可能
可視光カットタイプの為、外乱光の影響を受けにくい
Built-in amplifier 
Easy removing paper dust.
Wide Slot width-15mm, Slot depth-12.2mm.
Visible Light cut filter.

・
・
・
・

・
・
・

KI1248/1249/1250/1251 は、外側にケースカバー、内側に検出
用スリットをもつ 2 重構造の防塵型、フォト IC 出力の透
過型フォトセンサです。
Model KI1248/1249/1250/1251 consist of an Infrared LED and a Photo IC.

カード機器、両替機の物体通過検知
自動販売機、アミューズメント機器の物体通過検出
OA機器のトナーボトル内残量検知、その他

・
・
・
・
・

・
・
・

Object passing for Card reader, Bill exchanger.
Object-passing for Auto vending machine and Amusement.
Remaining detection in toner bottle for O.A. equipment.

< ご使用上の注意 >
センサ近くの Vcc-GND 間に 0.01μF 以上のバイパスコンデンサを
付けて使用されることを推奨致します。
<Operation Notice>
We recommend to use with 0.01μF of bypass capacitor between Vcc and 
GND and nearby of sensor.
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KI1248/1249/1250/1251

20.03-1A

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.

・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります
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検出位置特性１（代表例） KI1248/1250

Detecting Distance　d（mm）Detecting Distance　d（mm）

Detecting Distance　d（mm）Detecting Distance　d（mm）
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KI1285/1286
透過型フォトセンサ　防塵タイプ Photo Interrupter - Dust proof type

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [Vcc=5V,Ta=25℃ **]

Dimension(Unit:mm)

SymbolI tem Rating Unit
電 源 電 圧 Supply Voltage VCC 6 V

ロ ー レ ベ ル 出 力 電 流 Low-Level Output Current IOL 50 mA

出 力 電 圧 Output Voltage VO 28 V

動 作 温 度 Operating Temperature Topr -20 ～ +75 ℃
保 存 温 度 Storage Temperature Tstg -40 ～ +80 ℃

Model Mode Condi t ion
KI1285 High 入光時   at Beam detecting

KI1286 Low 入光時   at Beam detecting

SymbolI tem Condition

動 作 電 源 電 圧

ロ ー レ ベ ル 供 給 電 流

ハ イ レ ベ ル 供 給 電 流

ロ ー レ ベ ル 出 力 電 圧

ハ イ レ ベ ル 出 力 電 圧

応 答 時 間

Supply Voltage

Low-Level Supply Current

High-Level Supply Current

Low-Level Output　 
Voltage

High-Level Output　 
Voltage

上昇

ICCL

ICCH

VOL

VOH

tr

tf

　
KI1285

KI1286

VCC

Rise Time

下降 Fall TimeResponse Time

Shutter in

Shutter in

w/o Shutter

Unit

V

mA

mA

V

V

μs

w/o Shutter

遮光時

遮光時、IOL=16mA

入光時、RL=47kΩ

入光時

入光時、IOL=16mA

遮光時、RL=47kΩ

w/o Shutter

Shutter in

min.

4.5

－

－

－

VCCx0.9

－

－

－

－

VCCx0.9

－

max.

5.5

25

25

0.4

－

－

25

25

0.4

－

－

typ.

5.0

－

－

－

－

－

－

－

－
1.47

0.02

KI1285

KI1286

KI1285

KI1286

KI1285

KI1286 Shutter in

w/o Shutter

遮光時
入光時

KI1285/1286

－

：GND

：Vcc

：Vout

Beam axis

LED Mark

103.25

2-R2

7.
5

(6)

1

16.5
5

18
.5

11
.5

14
.5

(8.25)
22

φ3.2(Hole)

PIC1LED1

R1

（
4）

C
1

Detector

(4
.2
)

(3
)

(1
5.
8)

0.5(Slit width)
6

φ2.4 -0.1
0 

1
2
3

1

2

3

JST:B3B-PH-K-SAALF

型名枝番 コネクタメーカー : コネクタ品番 
Model variation Ｃｏｎｎｅｃｔｏｒ manufacturer : Connector P/N

※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする 
　 General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0 ±0.2
　　5.0 to less than 15.0 ±0.3
　　15.0 or over ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only

90%
10%

trt f

KI1285

90%
10%

tr t f

KI1286

RL=15kΩ

INPUT　
OUTPUT

INPUT　
OUTPUT

アンプ内蔵、オープンコレクタ出力タイプ
防塵構造：粉塵の影響を受けにくい
検出精度が高い：内蔵スリット幅 0.5mm
可視光カットタイプの為、外乱光の影響を受けにくい
LED 制限抵抗内蔵タイプ
Built-in amplifier, Open collector output type.
Easy removing paper dust.
High-resolution : slit width 0.5mm.
Visible Light cut filter.
Built in resistor for LED drive.

・
・
・
・
・

・
・
・
・

KI1285/1286 は ､ 外側にケースカバー、内側に検出用スリッ
トをもつ 2 重構造の防塵型、フォト IC 出力の小型透過型
フォトセンサです。
Model KI1285/1286 consist of an Infrared LED and a Photo IC(Digital 
Output). Outer package has no aperture on the both light pass surfaces 
of the emitter and detector.

カード機器、両替機の物体通過検出
自動販売機、アミューズメント機器のコイン通過検出
券売機の用紙通過検出
OA機器、その他

・
・
・
・
・

・
・
・
・

Object passing for Card reader, Bill exchanger.
Coin-passing for Auto vending machine and Amusement.
Object passing in Auto vender and Ticket vending machine.
Paper detection for O.A. equipment.

20.03-1A

** : Ta=25℃ unless otherwise noted
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KI1285/1286

20.03-1A

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.

・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります

VCC=5V

Ta=25℃
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“L”
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“H”
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d
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w
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pu
t C
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）
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Detecting Distance　d（mm）
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w
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V
O
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V
）

Low-level Output Current　I OL （mA）

Detecting Distance　d（mm） Detecting Distance　d（mm）
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O
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VCC=5V
Ta=25℃
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  0

ローレベル出力電流低減曲線
ローレベル出力電圧ー
ローレベル出力電流特性（代表例）

検出位置特性1（代表例） KI1285 検出位置特性2（代表例） KI1285

検出位置特性1（代表例） KI1286 検出位置特性2（代表例） KI1286

-20
1

750 20 40 60 80 100
3 5 10 30 50 100

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
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KI1300/1301/1302/1303
透過型フォトセンサ　ギャップ幅広タイプ Photo Interrupter - Wide slot type

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [Vcc=5V,Ta=25℃ **]

Dimension(Unit:mm)

SymbolI tem Rating Unit
電 源 電 圧 Supply Voltage VCC 6 V

ロ ー レ ベ ル 出 力 電 流 Low-Level Output Current IOL 50 mA

動 作 温 度 Operating Temperature Topr -20 ～ +75 ℃
保 存 温 度 Storage Temperature Tstg -40 ～ +80 ℃

SymbolI tem max. UnitCondition typ.min.

V動 作 電 源 電 圧

ロ ー レ ベ ル 供 給 電 流

ハ イ レ ベ ル 供 給 電 流

ロ ー レ ベ ル 出 力 電 圧

ハ イ レ ベ ル 出 力 電 圧

応 答 時 間

Supply Voltage

Low-Level Supply Current

High-Level Supply Current

Low-Level Output　 
Voltage

High-Level Output　 
Voltage

上昇

ICCL

ICCH

VOL

VOH

tr
tf

Vcc

Rise Time

下降 Fall TimeResponse Time

4.5 5.55.0

mA
－ 25－

mA
－ 25－

V
－ 0.4－

V
VCCx0.9 －－

μs
－ －

－ 25－

－ 25－

－ 0.4－

VCCx0.9 －－

－ －
1.47

0.02

KI1300/1302

KI1301/1303

KI1300/1302

KI1301/1303

KI1300/1302

KI1301/1303

KI1300/1302

KI1301/1303

Shutter in

Shutter in

w/o Shutter

w/o Shutter

w/o Shutter

Shutter in

Shutter in

w/o Shutter

遮光時

遮光時、IOL=16mA

入光時

入光時

入光時、IOL=16mA

遮光時

遮光時
入光時

KI1300/1301/1302/1303

※1

※ 1．KI1302/1303 - RL=47kΩ
出 力 電 圧 Output Voltage VO 28 VKI1302/1303

－

Model Mode Condi t ion

KI1300/1302 High 入光時   at Beam detecting

KI1301/1303 Low 入光時   at Beam detecting

Model Output  type

KI1300/1301 プルアップ抵抗   Pull-up Resistor

KI1302/1303 オープンコレクタ   Open collector

90%
10%

trtf

KI1300/KI1302

90%
10%

tr tf

KI1301/KI1303
INPUT　
OUTPUT

INPUT　
OUTPUT

C1

Detector

Beam axis

LED Mark

PIC1LED1 R1

ELECS.
SHINKOH

(3
)

5

(4
)

0.8(Slit width)

(1
5.
5)

(14.5)

(7)

18

37

8

2 26

7.
5

3.
5

18
3

11
(3
.5
)

7

3H J S T

φ4      0-0.1 φ4 .2(Hole)

15
KΩ

1
2
3

JST:B3B-XH-AAALF

C1

：Vcc

：GNDPIC1

：Vout
LED1 R1

1

2

3

：Vcc

：GND

：Vout

1

2

3

< KI1300/1301> < KI1302/1303>

コネクタメーカー : コネクタ品番 
Connector manufacturer : Connector P/N

型名枝番
Model variation

※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする 
　 General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0 ±0.2
　　5.0 to less than 15.0 ±0.3
　　15.0 or over ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only

検出精度が高い：スリット幅 0.8mm
アンプ内蔵タイプ
LED制限抵抗内蔵タイプ
High-resolution : slit width 0.8mm.
Built in amplifier type.
Built in resistor for LED drive.

・
・
・

・
・
・
・

KI1300/1301/1302/1303 は ､発光側に赤外発光ダイオード、
受光側にフォトIC出力を採用した透過型フォトセンサです。
Model KI1300/1301/1302/1303 consist of an Infrared LED and a High 
sensitive Photo IC(Digital Output).

カード機器、両替機の物体通過検出
自動販売機、アミューズメント機器のコイン通過検出
券売機の用紙通過検出
OA機器、その他

・
・
・

・
・
・
・

Object passing for Card reader, Bill exchanger.
Coin-passing for Auto vending machine and Amusement.
Object passing in Auto vender and Ticket vending machine.
Paper detection for O.A. equipment.

20.03-1A

** : Ta=25℃ unless otherwise noted
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KI1300/1301/1302/1303

20.03-1A

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.

・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります
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Low-level Output Current　I OL （mA）

Detecting Distance　d（mm） Detecting Distance　d（mm）

Detecting Distance　d（mm）

d

O
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t

ローレベル出力電流低減曲線 ローレベル出力電圧ー
ローレベル出力電流特性 （代表例）

検出位置特性1（代表例）KI1300/1302 検出位置特性2（代表例）KI1300/1302

検出位置特性1（代表例）KI1301/1303 検出位置特性2（代表例）KI1301/1303

-20 1750 20 40 60 80 100 3 5 10 30 50 100
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KI1305/1306
透過型フォトセンサ　ギャップ幅広タイプ Photo Interrupter - Wide slot type

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [Vcc=5V,Ta=25℃ **]

Dimension(Unit:mm)

SymbolI tem Rating Unit
電 源 電 圧 Supply Voltage VCC 6 V

ロ ー レ ベ ル 出 力 電 流 Low-Level Output Current IOL 50 mA

出 力 電 圧 Output Voltage VO 28 V

動 作 温 度 Operating Temperature Topr -20 ～ +75 ℃
保 存 温 度 Storage Temperature Tstg -40 ～ +80 ℃

Model Mode Condi t ion
KI1305 High 入光時   at Beam detecting

KI1306 Low 入光時   at Beam detecting

SymbolI tem max.Condition typ.min.

動 作 電 源 電 圧

ロ ー レ ベ ル 供 給 電 流

ハ イ レ ベ ル 供 給 電 流

ロ ー レ ベ ル 出 力 電 圧

ハ イ レ ベ ル 出 力 電 圧

応 答 時 間

Supply Voltage

Low-Level Supply Current

High-Level Supply Current

Low-Level Output Voltage

High-Level Output Voltage

上昇

ICCL

ICCH

VOL

VOH

tr

tf

KI1305

KI1306

KI1305

KI1306

KI1305

KI1306

KI1305

KI1306

VCC

Rise Time

下降 Fall TimeResponse Time

4.5 5.55.0

－ 25－

－ 25－

－ 0.4－

VCCx0.9 －－

Unit

V

mA

mA

V

V

μs
－ －

－ 25－
遮光時

遮光時、IOL=16mA

入光時、RL=47kΩ

遮光時

入光時
入光時

入光時、IOL=16mA

遮光時、RL=47kΩ

－ 25－

－ 0.4－

Shutter in

Shutter in

Shutter in

w/o Shutter

w/o Shutter

w/o Shutter

w/o Shutter

Shutter in VCCx0.9 －－

RL=15k Ω － －
1.47

0.02

KI1305/1306

－

90%
10%

90%
10%

trt f

KI1305

tr t f

INPUT

OUTPUT

INPUT

OUTPUT

KI1306

Detector
Beam axis

LED Mark

SHINKOH
ELECS.

0.
6 0.
2

0.8(Slit width)

(1
6.
7)

(4
)

(3
)

9
6.52 23

3 36
0.5 4 9 4

19
.5

1.
1

3

7.
3

(10.5)

(8.5)19

8
17

8.5

(7
.9
)

(9
.5
)

1.5

4.
58

5m
ax
.

：Vcc

：GND

R1

：Vout

PIC1LED1

1
2
3

1

2

3

JST:S3B-PH-K-S

型名枝番 コネクタメーカー : コネクタ品番 
Model variation Connector manufacturer : Connector P/N
AALF

※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする 
　 General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0 ±0.2
　　5.0 to less than 15.0 ±0.3
　　15.0 or over ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only

アンプ内蔵、オープンコレクタ出力タイプ
検出溝が深い：12.2mm
検出溝幅が広い：8mm
検出精度が高い：スリット幅 0.8mm
LED 制限抵抗内蔵タイプ
その他シリーズ
  フォトトランジスタタイプ ･･･KI1309
Built-in amplifier, Open collector output type.
Slot depth-12.2mm.
Wide Slot width-8mm.
High-resolution : slit width 0.8mm.
Built in resistor for LED drive.
The other model; Phototransistor type･･･KI1309

・
・
・
・
・
・

・
・
・
・

KI1305/1306 は ､ 発光側に赤外発光ダイオード、受光側にフ
ォト IC（デジタル出力）を組合わせた透過型フォトセンサ
です。
Model KI1305/1306 consist of an Infrared LED and a High sensitive 
Photo IC(Digital Output).

カード機器、両替機の物体通過検出
自動販売機、アミューズメント機器のコイン通過検出
券売機の用紙通過検出
OA機器、その他

・
・
・
・
・
・

・
・
・
・

Object passing for Card reader, Bill exchanger.
Coin-passing for Auto vending machine and Amusement.
Object passing in Auto vender and Ticket vending machine.
Paper detection for O.A. equipment.

20.03-1A

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

< ご使用上の注意 >
センサ近くの Vcc-GND 間に 0.01μF 以上のバイパスコンデンサを
付けて使用されることを推奨致します。
<Operation Notice>
We recommend to use with 0.01 μF of bypass capacitor between Vcc 
and GND and nearby of sensor.

透
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KI1305/1306

20.03-1A

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.

・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります
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ローレベル出力電流低減曲線 ローレベル出力電圧-
ローレベル出力電流特性 （代表例） 検出位置特性1（代表例）KI1305

検出位置特性2（代表例）KI1305 検出位置特性1（代表例）KI1306 検出位置特性2（代表例）KI1306

t=1.0mm t=1.6mmt=1.2mm

・取付板のプレス側から取り付けを推奨します。
 We recommend to mount the sensor from 
 pressed surface of plate.
・実際に取付けてガタツキ度合いをご確認され
 取付方法を決定ください。
 The actual tolerance should be confirmed 
 after setting of sensor

-20 0 20 40 60 80 100

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

1 3 5 10 30 50 100 

推奨取付穴寸法図
Recommended installation to mounting holes

取付板
Plate

挿入
Insert

How to install
製品取付方法
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KI1309
透過型フォトセンサ  ギャップ幅広タイプ Photo Interrupter - Wide slot type

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [ Ta=25℃ **]

暗 電 流

Dimension(Unit:mm)

SymbolI tem Rating Unit

IF 50 mA

IFP 1 A

VR 5 V

P 75 mW

VCEO 30 V

SymbolI tem max. Unittyp.min.

V

上昇

VF

Rise Time

下降 Fall Time

順 電 圧

逆 電 流

光 電 流

応 答 時 間
Response Time

－ 1.51.2

－ 10－

Forward Voltage

0.5 －－

－ －15

－ 0.1－

－ 0.4－

－ －17

Condition

VR=3V

VCC=5V,IC=0.5mA,RL=1kΩ

VCE=5V, IF=20mA

VCE=20V, 0 lx

IF=20mA, IC=0.25mA

IF=20mA

発 光 側
E m i t t e r 

受 光 側
D e t e c t o r 

発 光 側
E m i t t e r

伝 達 特 性
C o u p l e d

受 光 側
D e t e c t o r 

VECO 5 V

Ic 20 mA

コレクタ･エミッタ間電圧

順 電 流

パ ル ス 順 電 流
逆 電 圧

許 容 損 失

エミッタ ･ コレクタ間電圧

コ レ ク タ 電 流
コ レ ク タ 損 失 Pc 75 mW

Topr -20 ～ +75 ℃
Tstg -30 ～ +85 ℃

動 作 温 度

保 存 温 度

Forward Current

Pulse Forward Current

Reverse Voltage

Power Dissipation

Collector-Emitter Voltage

Emitter-Collector Voltage

Collector Current

Collector Power Dissipation

Operating Temperature

Storage Temperature

IR

ICEO

IC

VCE(sat)

tr

tf

V

mA

μA

μA

μs

Reverse Current

Dark Current

Light Current

※ 1

KI1309

コレクタ・エミッタ 
間 飽 和 電 圧

Collector-Emitter
Saturation Voltage

Detector
Beam axis

LED Mark

SHINKOH
ELECS.
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JST:S3B-PH-K-S

型名枝番 コネクタメーカー : コネクタ品番 
Model variation Ｃｏｎｎｅｃｔｏｒ manufacturer : Connector P/N
AALF

※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする 
　 General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0 ±0.2
　　5.0 to less than 15.0 ±0.3
　　15.0 or over ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only

検出溝が深い：12.2mm
検出溝幅が広い：8mm
その他シリーズ
 フォト IC 出力タイプ・・・KI1305/1306
Slot depth-12.2mm.
Wide Slot width-8mm.
The other model;
Photo IC output type･･･KI1305, KI1306.

・
・
・

・
・
・
・

KI1309 は、発光側に赤外発光ダイオード、受光側にフォト
トランジスタを採用した透過型フォトセンサです。
Model KI1309 consists of an Infrared LED and a High sensitive Photo 
transistor.

カード機器、両替機の物体通過検出
自動販売機、アミューズメント機器のコイン通過検出
券売機の用紙通過検出
OA機器、その他

・
・
・

・
・
・
・

Object passing for Card reader, Bill exchanger.
Coin-passing for Auto vending machine and Amusement.
Object passing in Auto vender and Ticket vending machine.
Paper detection for O.A. equipment

※ 1．パルス幅　tw ≦ 100μs　Duty 比 =0.01
※ 1．Pulse width tw ≦ 100μs  Duty ratio=0.01

20.03-1A

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

透
過
型

37



お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KI1309

20.03-1A

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request. 　　　　 　　  ・Specifications are subject to change without notice.　　　　
・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります
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光電流一順電流特性 （代表例）

Collector-Emitter Voltage　VCE（V）

光電流一ｺﾚｸﾀ･ｴﾐｯﾀ間電圧特性（代表例）

Li
gh
t C
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nt
　
I C
（
m
A
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応答時間一負荷抵抗特性 （代表例）

R
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m
e　
（
μ
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Load Resistance　R L（kΩ）

R
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光電流一周囲温度特性 (代表例)

Ambient Temperature　T a（℃）

暗電流一周囲温度特性 (代表例)
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検出位置特性 (代表例)
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・取付板のプレス側から取り付けを推奨します。
 We recommend to mount the sensor from 
 pressed surface of plate.
・実際に取付けてガタツキ度合いをご確認され
 取付方法を決定ください。
 The actual tolerance should be confirmed 
 after setting of sensor

推奨取付穴寸法図
Recommended installation to mounting holes

取付板
Plate

挿入
Insert

How to install
製品取付方法
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KI1310/1311
透過型フォトセンサ  ギャップ幅広タイプ Photo Interrupter - Wide slot type

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [Vcc=5V,Ta=25℃ **]

Dimension(Unit:mm)

IF 50 mA

IFP 1 A

VR 5 V

VCC 17 V

発 光 側
E m i t t e r

受 光 側
D e t e c t o r IOL 16 mA

Po 175 mW

電 源 電 圧

順 電 流

パ ル ス 順 電 流

逆 電 圧

ロ ー レ ベ ル 出 力 電 流

出 力 許 容 損 失

Topr -20 ～ +85 ℃
Tstg -30 ～ +85 ℃

動 作 温 度

保 存 温 度

Forward Current

Pulse Forward Current

Reverse Voltage

Supply Voltage

Low-Level Output Current

Output Power Dissipation

Operating Temperature

Storage Temperature

Tsol 330 ℃半 田 付 温 度 Soldering Temperature

Symbol Rating Unit

※ 1

※ 2

I tem

SymbolI tem max.Condition typ.min.

上昇

VF

Rise Time

下降 Fall Time

順 電 圧

逆 電 流

ハイレベル出力電圧

応 答 時 間
Response Time

－ 1.51.2

－ 10－

Forward Voltage

VCCx0.9 －－

－ －0.1

－ 0.40.15

－ 3.4－

－ －0.05

発 光 側
E m i t t e r

伝 達 特 性
C o u p l e d

受 光 側
D e t e c t o r

IR

VOL

VOH

ICCL

tr

tf

Reverse Current

Low-Level Output 
Voltage
High-Level Output 
Voltage

スレッシュホールド
入 力 電 流

ローレベル供給電流

ハイレベル供給電流

Low-Level Supply 
Current
High-Level Supply 
Current

Threshold Input　
Current

ヒ ス テ リ シ ス Hysteresis

ICCH

IFLH

IFHL

IFLH/IFHL
(IFHL/IFLH）

－ 2.2－

－ －0.65

－ －
VCC=5V

VR=3V

VCC=5V, IF=20mA,RL=280Ω

IF=0(IF=15mA)

IOL=16mA,IF=15mA (IF=0)

VCC=5V, IF=15mA (IF=0)

IF=20mA

VCC=5V

VCC=5V, IF=0 (IF=15mA)

 

Unit

V

mA

V

V

μＡ

μs

mA

－

mA

ローレベル出力電圧

Low → High

High → LowKI1310

KI1311

10

10

KI1310/1311

KI1310
High

入光時   at Beam detecting
KI1311

Low

入光時   at Beam detecting

Model Mode Condi t ion

－ －

0.8
±
0.1

(7
.5)

0.9

17
8 4.2

(2.54)

5-0.455-0.4

(1.5)(13.6)

9m
in
.

4
2.5 1
0

1

6±0.2

2-φ1

※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする
　 General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0　               ±0.2
　　5.0～15.0                     ±0.3
　　15.0 over                     ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only

1

2

5

3

4

Cathode:

：GND

：Vcc
：Vout

Anode:

15kΩ

1

2

5

3

4

LED Mark

(Sl
it w
idt
h)

De
tec
to
r

Beam axis

SHINKOH
ELECS.

半田領域
Solder Area

1mm以上 / min. 1mm

半田付け取扱注意

20.03-1A

アンプ内蔵、プルアップ抵抗内蔵タイプ
検出溝幅が広い：8mm
その他シリーズ
 フォトトランジスタタイプ ･･･KI1314

Built-in amplifier, Pull-up Resistor output type.
Wide Slot width-8mm.
The other model; Phototransistor type･･･KI1314

・
・
・

・
・
・

KI1310/1311 は、発光側に赤外発光ダイオード、受光側にフ
ォト IC出力を採用した透過型フォトセンサです。
Model KI1310/1311 consist of an Infrared LED and a High sensitive Photo 
IC(Digital Output).

カード機器、両替機の物体通過検出
自動販売機、アミューズメント機器のコイン通過検出
OA機器、その他

・
・
・

・
・
・

Object passing for Card reader, Bill exchanger.
Coin-passing for Auto vending machine and Amusement.
Paper detection for O.A. equipment.

※ 1．パルス幅　tw ≦ 100μs　Duty 比 =0.01
※ 2．パッケージ下面より 1mm 以上の位置で 2 秒以内（上図参照）
  手半田付けのみ可 ( フロー半田付け不可 )

※ 1．Pulse width tw ≦ 100μs  Duty ratio=0.01
※ 2．Soldering condition  less than 2s. at 1mm over from 

 body.  Flow Soldering unsupported.

< ご使用上の注意 >
センサ近くの Vcc-GND 間に 0.01μF 以上のバイパスコンデンサを
付けて使用されることを推奨致します。
<Operation Notice>
We recommend to use with min. 0.01μF of bypass capacitor between 
Vcc and GND and nearby of sensor.

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

(  )=KI1311
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KI1310/1311

20.03-1A

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.

・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります
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Ambient Temperature　T a（℃）Ambient Temperature　T a（℃）

ローレベル出力電圧ー
ローレベル出力電流特性(代表例)

Lo
w
-le
ve
l O
ut
pu
t V
ol
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ge
　
VO
L（
V）

Low-level Output Current　I OL （mA）

Forward Voltage　V F　（V）

順電流ー順電圧曲線(代表例)

Fo
rw
ar
d 
Cu
rre
nt
　
I F（
m
A）

Ri
se
/F
al
l T
im
e 
   t
r,t
f　
（
μ
s）

上昇、下降時間ー負荷抵抗特性（代表例）

Load Resistance　R L（kΩ）

検出位置特性1(代表例) KI1310

検出位置特性2(代表例) KI1310 検出位置特性1(代表例) KI1311 検出位置特性2(代表例) KI1311

Detecting Distance　d（mm） Detecting Distance　d（mm） Detecting Distance　d（mm）

Detecting Distance　d（mm）
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”H ”

OUTPUT
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d
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KI1314
透過型フォトセンサ  ギャップ幅広タイプ Photo Interrupter - Wide slot type

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [ Ta=25℃ **]

暗 電 流

Dimension(Unit:mm)

SymbolI tem Rating Unit

IF 50 mA

IFP 1 A

VR 5 V

P 75 mW

VCEO 30 V

SymbolI tem max. Unittyp.min.

V

上昇

VF

Rise Time

下降 Fall Time

順 電 圧

逆 電 流

光 電 流

応 答 時 間
Response Time

－ 1.51.2

－ 10－

Forward Voltage

0.5 －1.5

－ －15

－ 0.1－

－ 0.4－

－ －17

Condition

VR=3V

VCC=5V,IC=0.5mA,RL=1kΩ

VCE=5V, IF=20mA

VCE=10V, 0 lx

IF=20mA, IC=0.25mA

IF=20mA

発 光 側
E m i t t e r

受 光 側
D e t e c t o r

発 光 側
E m i t t e r

伝 達 特 性
C o u p l e d

受 光 側
D e t e c t o r 

VECO 5 V

Ic 20 mA

コレクタ･エミッタ間電圧

順 電 流

パ ル ス 順 電 流

逆 電 圧
許 容 損 失

エミッタ ･ コレクタ間電圧
コ レ ク タ 電 流

コ レ ク タ 損 失 Pc 75 mW

Topr -20 ～ +85 ℃

Tstg -30 ～ +85 ℃

動 作 温 度

保 存 温 度

半 田 付 温 度

Forward Current

Pulse Forward Current

Reverse Voltage

Power Dissipation

Collector-Emitter Voltage

Emitter-Collector Voltage

Collector Current

Collector Power Dissipation

Operating Temperature

Storage Temperature

Soldering Temperature Tsol 330 ℃

IR

ICEO

IC

VCE(sat)

tr

tf

V

mＡ
μＡ
μＡ

μs

Reverse Current

Dark Current

Light Current

※ 1

※ 2

KI1314

コレクタ・エミッタ 
間 飽 和 電 圧

Collector-Emitter
Saturation Voltage

0.
8±
0.
1

4.2
17
8

(7
.5
)

0.
9

1
2-φ1

(2.54)

6±0.2

0.4

(13.6)

0.459m
in
.

2.
5

4
10

1

1

2

2

3

3
4

4

LED Mark

(S
lit
 w
id
th
)

D
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ec
to
r

Beam
 axis

：Collector

：Emitter

Cathode:

Anode:

SHINKOH
ELECS.

※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする 
　 General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0 ±0.2
　　5.0 to less than 15.0 ±0.3
　　15.0 or over ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only

半田領域
Solder Area

1mm 以上 / min. 1mmPCB

半田付け取扱注意

検出溝幅が広い：8mm
その他シリーズ
 フォト IC出力タイプ ･･･KI1310/1311
Wide Slot width-8mm.
The other model; Photo IC output type･･･KI1310/KI1311

・
・

・
・
・

KI1314 は、発光側に赤外発光ダイオード、受光側にフォト
トランジスタを採用した透過型フォトセンサです。
Model KI1314 consists of an Infrared LED and a High sensitive Photo 
transistor.

カード機器、両替機の物体通過検出
自動販売機、アミューズメント機器のコイン通過検出
OA機器、その他

・
・

・
・
・

Object passing for Card reader, Bill exchanger.
Coin-passing for Auto vending machine and Amusement.
Paper detection for O.A. equipment

20.03-1A

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

※ 1.  パルス幅　tw≦ 100μs　Duty 比 =0.01
※ 2．パッケージ下面より1mm以上の位置で2秒以内（上図参照）
 手半田付けのみ可 (フロー半田付け不可 ) 
※ 1．Pulse width tw ≦ 100μs  Duty ratio=0.01
※ 2．Soldering condition  less than 2s. at 1mm over from body. 

Flow Soldering unsupported.
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KI1314

20.03-1A

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.

・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります
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順電流ー順電圧曲線 (代表例)

応答時間ー負荷抵抗特性 (代表例)
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Collector-Emitter Voltage　VCE（V）

Li
gh
t C
ur
re
nt
　
I C
（
m
A
）

R
el
at
iv
e 
Li
gh
t C
ur
re
nt
　
I C
（
%
）
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KI1315/1320
透過型フォトセンサ  防塵タイプ Photo Interrupter - Dust proof type

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [Vcc=5V,Ta=25℃ **]

Dimension(Unit:mm)

SymbolI tem Rating Unit

IF 50 mA

IFP 1 A

VR 5 V

VCC 17 V

発 光 側
E m i t t e r

受 光 側
D e t e c t o r IOL 16 mA

Po 175 mW

電 源 電 圧

順 電 流

パ ル ス 順 電 流

逆 電 圧

ロ ー レ ベ ル 出 力 電 流

出 力 許 容 損 失

Topr -20 ～ +75 ℃

Tstg -30 ～ +85 ℃

動 作 温 度

保 存 温 度

Forward Current

Pulse Forward Current

Reverse Voltage

Supply Voltage

Low-Level Output Current

Output Power Dissipation

Operating Temperature

Storage Temperature

※ 1

Tsol 330 ℃半 田 付 温 度 Soldering Temperature ※ 2

 

SymbolI tem max. UnitCondition typ.min.

V

上昇

VF

Rise Time

下降 Fall Time

順 電 圧

逆 電 流

ハイレベル出力電圧

応 答 時 間
Response Time

－ 1.51.2

－ 10－

Forward Voltage

VCCx0.9 －－

－ －0.1

－ 0.40.15

－ 3.4－

－ －0.04

発 光 側
E m i t t e r

伝 達 特 性
C o u p l e d

受 光 側
D e t e c t o r

IR

VOL

VOH

ICCL

tr

tf

mA

V

V

μＡ

μs

Reverse Current

Low-Level Output 
Voltage
High-Level Output 
Voltage

スレッシュホールド
入 力 電 流

ローレベル供給電流

ハイレベル供給電流

Low-Level Supply 
Current
High-Level Supply 
Current

Threshold Input　
Current

ヒ ス テ リ シ ス Hysteresis

ICCH

IFHL

IFLH/IFHL

mA－ 2.2－

－ －0.65

－

VR=3V

VCC=5V, IF=20mA,RL=280Ω

RL=47kΩ, IF=0

IOL=16mA,IF=15mA

VCC=5V, IF=15mA 

IF=20mA

VCC=5V

VCC=5V

VCC=5V, IF=0

－

mA

ローレベル出力電圧

10－

KI1315

KI1320

半田領域
Solder Area

1mm 以上 / min. 1mmPCB

(H→L@no object)

Anode:

Cathode:

：GND

：Vcc

：Vout

(H→L@no object)

ELECS.
SHINKOH

LED Mark

Beam axis
Detector

Detector

LED Mark

Beam axis

ELECS.
SHINKOH

7

7

0.5 (Slit width)

0.5 (Slit width)

(3
)

(3
)

16.5

16.5

5

5

2.
5

2.
5

5-0.45

5-0.45

(2.54)

(2.54)

6.2

5-0.4

5-0.4

2-
0.
7
(1
2)

(1
2)

14
.5

14
.5

(1
.5
)

(1
.5
)

7m
in
.

7m
in
.

(1.5)

(1.5)

(11.7)

(11.7)

2.5±0.1
2-φ0.7±0.1

7.8±0.1

19.7
φ3.2(Hole)

22.7

2

2

1

1

Anode:

Cathode: 2

2

1

1

3

3

4

4

5

5

：GND

：Vcc

：Vout

3

3

4

4

5

5

※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする 
　 General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0 ±0.2
　　5.0 to less than 15.0 ±0.3
　　15.0 or over ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only

※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする 
　 General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0 ±0.2
　　5.0 to less than 15.0 ±0.3
　　15.0 or over ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only

半田付け取扱注意

20.03-1A

アンプ内蔵、オープンコレクタ出力
防塵構造：粉塵の影響を受けにくい
検出精度が高い：内蔵スリット幅 0.5mm
検出溝が深い：12mm
その他シリーズ
 フォトトランジスタタイプ ･･･KI1319/1324

・
・
・
・
・

Built-in amplifier, Open collector output type.
Easy removing paper dust.
High-resolution : slit width 0.5mm.
Slot depth-12mm.
The other model; Phototransistor type･･･KI1319/KI1324

・
・
・

KI1315/1320 は、外側にケースカバー、内側に検出用スリッ
トを持つ 2 重構造の防塵型、フォト IC 出力の透過型フォ
トセンサです。
Model KI1315/1320 consist of an Infrared LED and a Photo IC(Digital 
Output). Outer package has no aperture on the both light pass surfaces 
of the emitter and detector.

カード機器、両替機の物体通過検出
自動販売機、アミューズメント機器のコイン通過検出
OA機器、その他

・
・
・
・
・

・
・
・

Object passing for Card reader, Bill exchanger.
Coin-passing for Auto vending machine and Amusement.
Paper detection for O.A. equipment. < ご使用上の注意 >

センサ近くの Vcc-GND 間に 0.01μF 以上のバイパスコンデンサを
付けて使用されることを推奨致します。
<Operation Notice>
We recommend to use with min. 0.01μF of bypass capacitor between 
Vcc and GND and nearby of sensor.

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

※ 1．パルス幅　tw ≦ 100μs　Duty 比 =0.01
※ 2．パッケージ下面より 1mm 以上の位置で 2 秒以内（上図参照）
            手半田付けのみ可 ( フロー半田付け不可 )

※ 1．Pulse width tw ≦ 100μs  Duty ratio=0.01
※ 2．Soldering condition  less than 2s. at 1mm over from body.  Flow 

Soldering unsupported.
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KI1315/1320

20.03-1A

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request. 　　　 　　  ・Specifications are subject to change without notice.　　　　
・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります
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Ambient Temperature　T a（℃）

ローレベル出力電圧－
ローレベル出力電流特性（代表例）

Lo
w
-le
ve
l O
ut
pu
t V
ol
ta
ge
　
VO
L（
V）

Low-level Output Current　I OL （mA）

Ri
se
/F
al
l T
im
e 
  t
r,t
f　
（
μ
s）

Forward Voltage　V F　（V）

順電流ー順電圧特性（代表例）

Fo
rw
ar
d 
Cu
rre
nt
　
I F（
m
A）

上昇、下降時間ー
                負荷抵抗特性（代表例）

Load Resistance　R L（kΩ）

検出位置特性1（代表例）

Detecting Distance　d（mm） Detecting Distance　d（mm）

伝搬時間ー負荷抵抗特性（代表例）

Load Resistance　R L（kΩ）

検出位置特性2（代表例）
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KI1319/1324
透過型フォトセンサ  防塵タイプ Photo Interrupter - Dust proof type

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [ Ta=25℃ **]

暗 電 流

Dimension(Unit:mm)

SymbolI tem Rating Unit

IF 50 mA

IFP 1 A

VR 5 V

P 75 mW

VCEO 30 V

SymbolI tem max. Unittyp.min.

V

上昇

VF

Rise Time

下降 Fall Time

順 電 圧

逆 電 流

光 電 流

応 答 時 間
Response Time

－ 1.51.2

－ 10－

Forward Voltage

0.5 －1.5

－ －15

－ 0.1－

－ －17

Condition

VR=3V

VCC=5V,IC=0.25mA,RL=1kΩ

VCE=5V, IF=20mA

VCE=10V, 0 lx

IF=20mA, IC=0.25mA

IF=20mA

発 光 側
E m i t t e r

受 光 側
D e t e c t o r

発 光 側
E m i t t e r

伝 達 特 性
C o u p l e d

受 光 側
D e t e c t o r 

VECO 5 V

Ic 20 mA

コレクタ･エミッタ間電圧

順 電 流

パ ル ス 順 電 流
逆 電 圧

許 容 損 失

エミッタ ･ コレクタ間電圧
コ レ ク タ 電 流
コ レ ク タ 損 失 Pc 75 mW

Topr -20 ～ +85 ℃

Tstg -30 ～ +85 ℃

動 作 温 度

保 存 温 度

半 田 付 温 度

Forward Current

Pulse Forward Current

Reverse Voltage

Power Dissipation

Collector-Emitter Voltage

Emitter-Collector Voltage

Collector Current

Collector Power Dissipation

Operating Temperature

Storage Temperature

Soldering Temperature Tsol 330 ℃

IR

ICEO

IC

VCE(sat)

tr

－ 0.4－ V

mＡ
μＡ
μＡ

μs

Reverse Current

Dark Current

Light Current

※ 1

※ 2

KI1319

KI1324

コレクタ・エミッタ 
間 飽 和 電 圧

Collector-Emitter
Saturation Voltage

tr

 

ELECS.
SHINKOH

LED Mark

Beam axis
Detector
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ELECS.
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.
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16.5
5 0.5(Slit width)

(3
)

4-0.45

(2.54)

4-0.4

(11.7)

※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする 
　 General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0 ±0.2
　　5.0 to less than 15.0 ±0.3
　　15.0 or over ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only

※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする 
　 General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0 ±0.2
　　5.0 to less than 15.0 ±0.3
　　15.0 or over ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only

PCB

半田領域
Solder Area

1mm 以上 / min. 1mm

半田付け取扱注意

オープンコレクタ出力
防塵構造：粉塵の影響を受けにくい
検出溝が深い：12mm
その他シリーズ
 フォト IC出力タイプ ･･･KI1315/1320
Open collector output type.
Easy removing paper dust.
Slot depth-12mm.
The other model;
Photo IC output type･･･KI1315/KI1320

・
・
・
・

・
・
・

KI1319/1324 は、外側にケースカバー、内側に検出用スリッ
トを持つ 2 重構造の防塵型、フォトトランジスタ出力の透
過型フォトセンサです。
Model KI1319/1324 consist of an Infrared LED and a High sensitive 
Photo transistor. Outer package has no aperture on the both light pass 
surfaces of the emitter and detector.

カード機器、両替機の物体通過検出
自動販売機、アミューズメント機器のコイン通過検出
OA機器、その他

・
・
・

Object passing for Card reader, Bill exchanger.
Coin-passing for Auto vending machine and Amusement.
Paper detection for O.A. equipment.

20.03-1A

・
・
・
・

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

※ 1．パルス幅　tw ≦ 100μs　Duty 比 =0.01
※ 2．パッケージ下面より 1mm 以上の位置で 2 秒以内（上図参照）
  手半田付けのみ可 ( フロー半田付け不可 ) 

※ 1．Pulse width tw ≦ 100μs  Duty ratio=0.01
※ 2．Soldering condition  less than 2s. at 1mm over from
            body.  Flow Soldering unsupported.
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KI1319/1324

20.03-1A

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.

・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります
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Ambient Temperature　T a（℃） Forward Voltage　V F　（V）

順電流ー順電圧曲線 （代表例）
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Forward Current　I F　（mA）
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（
m
A
）

光電流ー順電流特性 (代表例)

Collector-Emitter Voltage　VCE（V）

光電流ーコレクタ・エミッタ間電圧特性
                                                       (代表例)　

Li
gh
t C
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nt
　
I C
（
m
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）

応答時間ー負荷抵抗特性 (代表例)

R
es
po
ns
e 
Ti
m
e　
（
μ
s）

Load Resistance　R L（kΩ）

R
el
at
iv
e 
Li
gh
t C
ur
re
nt
　
I C
（
%
）

光電流ー周囲温度特性 (代表例)

Ambient Temperature　T a（℃）

暗電流ー周囲温度特性 (代表例)

D
ar
k 
C
ur
re
nt
　
I C
E
O
 （
A
）

Ambient Temperature　T a（℃）

検出位置特性 (代表例)

Detecting Position　d（mm）

R
el
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iv
e 
Li
gh
t C
ur
re
nt
　
I C
（
%
）
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KI1390/1391
透過型フォトセンサ Photo Interrupter

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [Vcc=5V,Ta=25℃ **]

Dimension(Unit:mm)

SymbolI tem Rating Unit
電 源 電 圧 Supply Voltage VCC 6 V

ロ ー レ ベ ル 出 力 電 流 Low-Level Output Current IOL 50 mA

出 力 電 圧 Output Voltage VO 28 V

動 作 温 度 Operating Temperature Topr -20 ～ +75 ℃

保 存 温 度 Storage Temperature Tstg -40 ～ +80 ℃

Model Mode Condi t ion
KI1390 High 入光時   at Beam detecting

KI1391 Low 入光時   at Beam detecting

SymbolI tem max.Condition typ.min.

動 作 電 源 電 圧

ロ ー レ ベ ル 供 給 電 流

ハ イ レ ベ ル 供 給 電 流

ロ ー レ ベ ル 出 力 電 圧

ハ イ レ ベ ル 出 力 電 圧

応 答 時 間

Supply Voltage

Low-Level Supply Current

High-Level Supply Current

Low-Level Output　 
Voltage

High-Level Output　 
Voltage

上昇

ICCL

ICCH

VOL

VOH

tr

tf

　
KI1390

KI1391

KI1390

KI1391

KI1390

KI1391

KI1390

KI1391

Vcc

Rise Time

下降 Fall TimeResponse Time

4.5 5.55.0

－ 25－

－ 25－

－ 0.4－

VCCx0.9 －－

Unit

V

mA

mA

V

V

μs
－ －

－ 25－
遮光時

遮光時、IOL=16mA

入光時、RL=47kΩ

入光時
入光時

遮光時

入光時、IOL=16mA

遮光時、RL=47kΩ

－ 25－

－ 0.4－

Shutter in

w/o Shutter

Shutter in

w/o Shutter

w/o Shutter

Shutter in

w/o Shutter

Shutter in VCCx0.9 －－

－ －
1.47

0.02

KI1390/1391

－

φ3.2 (Hole)

LED Mark

2-Ｒ2

15

7.
56.
9 6

13
.5

47.5

φ3 0
ー0.1

φ3 0
ー0.1

0.5±0.1(Slit width)：Detector

3m
ax
.

(4
.2
)

(2
.9
)

 Beam axis

：GND

：Vcc

：Vout

6

2.
57.
2

2

1

Beam axis

1

(1
3)15
.7

1 2 3

1

2

3

JST:B3B-ZRAALF

型名枝番 コネクタメーカー : コネクタ品番 
Model variation Ｃｏｎｎｅｃｔｏｒ manufacturer : Connector P/N

※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする 
　 General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0 ±0.2
　　5.0 to less than 15.0 ±0.3
　　15.0 or over ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only

90%
10%

90%
10%

trt f

KI1390

tr t f

KI1391

RL=15kΩ

INPUT　
OUTPUT

INPUT　
OUTPUT

アンプ内蔵、オープンコレクタ出力タイプ
LED制限抵抗内蔵タイプ
その他シリーズ
プルアップ抵抗内蔵タイプ ･･･KI1393, 1394
Built-in amplifier, Open collector output type.
Built in resistor for LED drive.
The other model;
Pull-up Resistor output type･･･KI1393, KI1394

・
・
・
 

・
・
・
・

KI1390/1391 は ､ フォト IC 出力の小型透過型フォトセンサ
です。
Model KI1390/1391 are compact size of Photo Interrupter and consist of 
an Infrared LED and a Photo IC.

カード機器、両替機の物体通過検出
自動販売機、アミューズメント機器のコイン通過検出
券売機の用紙通過検出
OA機器、その他

・
・
・

・
・
・
・

Object passing for Card reader, Bill exchanger.
Coin-passing for Auto vending machine and Amusement.
Object passing in Auto vender and Ticket vending machine.
Paper detection for O.A. equipment.

20.03-1A

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

< ご使用上の注意 >
センサ近くの Vcc-GND 間に 0.01μF 以上のバイパスコンデンサを
付けて使用されることを推奨致します。
<Operation Notice>
We recommend to use with 0.01μF of bypass capacitor between Vcc and 
GND and nearby of sensor.
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KI1390/1391

20.03-1A

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.

・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります
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ローレベル出力電流特性（代表例）
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V
O
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Low-level Output Current　I OL （mA）

検出位置特性1（代表例）KI1390

Detecting Distance　d（mm）

OUTPUT
“L”

OUTPUT
“H”

OUTPUT
“L”

OUTPUT
“H”

OUTPUT
“L”

OUTPUT
“H”

OUTPUT
“L”

OUTPUT
“H”

検出位置特性2（代表例）KI1390

検出位置特性1（代表例）KI1391 検出位置特性2（代表例）KI1391
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KI1400/1401
透過型フォトセンサ　4方向取付可能タイプ Photo Interrupter  - Installation at 4 directions type ※１

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [Vcc=5V,Ta=25℃ **]

Dimension(Unit:mm)

SymbolI tem Rating Unit
電 源 電 圧 Supply Voltage VCC 6 V

ロ ー レ ベ ル 出 力 電 流 Low-Level Output Current IOL 50 mA

出 力 電 圧 Output Voltage VO 28 V

動 作 温 度 Operating Temperature Topr -20 ～ +75 ℃

保 存 温 度 Storage Temperature Tstg -40 ～ +80 ℃

Model Mode Condi t ion
KI1400 High 入光時   at Beam detecting
KI1401 Low 入光時   at Beam detecting

SymbolI tem max. UnitCondition min.

動 作 電 源 電 圧

ロ ー レ ベ ル 供 給 電 流

ハ イ レ ベ ル 供 給 電 流

ロ ー レ ベ ル 出 力 電 圧

ハ イ レ ベ ル 出 力 電 圧

応 答 時 間

Supply Voltage

Low-Level Supply Current

High-Level Supply Current

Low-Level Output　 
Voltage

High-Level Output　 
Voltage

上昇

ICCL

ICCH

VOL

VOH

tr

tf

　
KI1400

KI1401

KI1400

KI1401

KI1400

KI1401

KI1400

KI1401

VCC

Rise Time

下降 Fall TimeResponse Time

4.5 5.5

－ 25

－ 25

－ 0.4

VCCx0.9 －

V

mA

mA

V

V

μs
－ －

－ 25

遮光時

遮光時、IOL=16mA

入光時、RL=47kΩ

入光時
入光時

遮光時

入光時、IOL=16mA

遮光時、RL=47kΩ

－ 25

－ 0.4

Shutter in

w/o Shutter

Shutter in

w/o Shutter

w/o Shutter

Shutter in

w/o Shutter

Shutter in VCCx0.9 －

－ －

typ.

5.0

－

－

－

－

－

－

－

－

1.47

0.02

KI1400/1401

－

：GND
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：Vout
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LED Mark
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5

18.25 4.75(3)

20.25

12

4.
5
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5

1
1

1.
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1
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0.5±0.1(Slit width)D
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1

2
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3.
75 7
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(1
.9
)

(2
.9
)
(4
)

 0
-0.1

2-φ2
 0
-0.1

 Beam axis

1 2 3

φ4.2 (hole)

JST:B3B-ZRAALF

型名枝番 コネクタメーカー : コネクタ品番 
Model variation Ｃｏｎｎｅｃｔｏｒ manufacturer : Connector P/N

※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする 
　 General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0 ±0.2
　　5.0 to less than 15.0 ±0.3
　　15.0 or over ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only

90%
10%

90%
10%

trt f

INPUT
OUTPUT

KI1400

tr t f

INPUT
OUTPUT

KI1401

RL=15kΩ

アンプ内蔵、オープンコレクタ出力タイプ
LED制限抵抗内蔵タイプ
Built-in amplifier, Open collector output type.
Built in resistor for LED drive.

・
・

・
・
・
・

KI1400/1401 は ､ フォト IC 出力の小型透過型フォトセンサ
です。
Model KI1400/1401 are compact size of Photo Interrupter and consist of 
an Infrared LED and a Photo IC.

カード機器、両替機の物体通過検出
自動販売機、アミューズメント機器のコイン通過検出
券売機の用紙通過検出
ＯＡ機器、その他

・
・

・
・
・
・

Object passing for Card reader, Bill exchanger.
Coin-passing for Auto vending machine and Amusement.
Object passing in Auto vender and Ticket vending machine.
Paper detection for O.A. equipment.

20.03-1A

※ 1　実用新案登録　第 3114641 号
※ 1　Registered utility model No.3114641 (JPO)

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

< ご使用上の注意 >
センサ近くの Vcc-GND 間に 0.01μF 以上のバイパスコンデンサを
付けて使用されることを推奨致します。
<Operation Notice>
We recommend to use with 0.01μF of bypass capacitor between Vcc and 
GND and nearby of sensor.
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KI1400/1401

20.03-1A

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.

・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります

ローレベル出力電流低減曲線
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KI1470
透過型フォトセンサ  Photo Interrupter 

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [Ta=25℃ **]

暗 電 流

Dimension(Unit:mm)

SymbolI tem Rating Unit

IF 50 mA

IFP 1 A

VR 5 V

P 75 mW

VCEO 30 V

SymbolI tem max. Unittyp.min.

V

上昇

VF

Rise Time

下降 Fall Time

順 電 圧

逆 電 流

光 電 流

応 答 時 間
Response Time

－ 1.51.2

－ 10－

Forward Voltage

0.3 －－

－ －50

－ 0.1－

－ －50

Condition

VR=3V

VCC=5V,IC=0.5mA,RL=1kΩ

VCE=5V, IF=20mA

VCE=10V, 0 lx

IF=20mA, IC=0.15mA

IF=20mA

発 光 側
E m i t t e r

受 光 側
D e t e c t o r

発 光 側
E m i t t e r

伝 達 特 性
C o u p l e d

受 光 側
D e t e c t o r 

VECO 5 V

Ic 20 mA

コレクタ･エミッタ間電圧

順 電 流

パ ル ス 順 電 流
逆 電 圧

許 容 損 失

エミッタ ･ コレクタ間電圧
コ レ ク タ 電 流
コ レ ク タ 損 失 Pc 75 mW

Topr -20 ～ +85 ℃

Tstg -30 ～ +85 ℃

動 作 温 度

保 存 温 度

半 田 付 温 度

Forward Current

Pulse Forward Current

Reverse Voltage

Power Dissipation

Collector-Emitter Voltage

Emitter-Collector Voltage

Collector Current

Collector Power Dissipation

Operating Temperature

Storage Temperature

Soldering Temperature Tsol 330 ℃

IR

ICEO

IC

VCE(sat)

tr

tf

－ 0.4－ V

mＡ
μＡ
μＡ

μs

Reverse Current

Dark Current

Light Current

※ 1

※ 2

KI1470

コレクタ・エミッタ 
間 飽 和 電 圧

Collector-Emitter
Saturation Voltage

1

2 3

4

：Collector

：Emitter

Cathode:

Anode:

LEDMark

0.
9

4

4-0.45
4-0.25

0.75±0.15

0.
5±
0.
1

( S
lit 
wi
dth
)

(2.54)

13
m
in
.

φ1.2±0.15

3

Beam
 axis

SHINKOH

ELECS.

3

1

2

4

1

8.4

6.
5

(4
.8
)

(5.6)

※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする 
　 General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0 ±0.2
　　5.0 to less than 15.0 ±0.3
　　15.0 or over ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only

半田領域
Solder Area

1mm 以上 / min. 1mm

半田付け取扱注意

小型タイプ
ローコスト
検出溝の深さ 5.5mm
検出溝幅が 3mm
Compact Package.
Low Cost.
Slot depth-5.5mm.
Slot width-3mm.

・
・
・
・

・
・

KI1470 は ､ 発光側に赤外発光ダイオード、受光側にフォト
トランジスタを採用した透過型フォトセンサです ｡ 

カード機器、両替機の物体通過検出　　　　　　　　　
ＯＡ機器、その他

・
・
・
・

・
・

Object passing for Card reader, Bill exchanger.
Paper detection for O.A. equipment.

20.03-1A

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

※ 1．パルス幅　tw ≦ 100μs　Duty 比 =0.01
※ 2．パッケージ下面より 1mm 以上の位置で 2 秒以内（上図参照）
  手半田付けのみ可 ( フロー半田付け不可 )

※ 1．Pulse width tw ≦ 100μs  Duty ratio=0.01
※ 2．Soldering condition  less than 2s. at 1mm over from
         body.  Flow Soldering unsupported.

Model KI1470 consists of an Infrared LED and a Phototransistor.
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KI1470

20.03-1A

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.

・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります
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光電流ー順電流特性（代表例）

検出位置特性（代表例）

Detecting Position　d（mm）

光電流ーコレクタ・エミッタ間電圧特性（代表例）
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KI1600/1601
透過型フォトセンサ　防塵・４方向取付け可能タイプ Photo Interrupter - Dust proof・Installation at 4 directions type  ※ 1 

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [Vcc=5V,Ta=25℃ **]

Dimension(Unit:mm)

SymbolI tem Rating Unit
電 源 電 圧 Supply Voltage VCC 6 V

ロ ー レ ベ ル 出 力 電 流 Low-Level Output Current IOL 50 mA

出 力 電 圧 Output Voltage VO 28 V

動 作 温 度 Operating Temperature Topr -20 ～ +75 ℃
保 存 温 度 Storage Temperature Tstg -40 ～ +80 ℃

Model Mode Condi t ion
KI1600 High 入光時   at Beam detecting
KI1601 Low 入光時   at Beam detecting

SymbolI tem max. Unitmin.

V動 作 電 源 電 圧

ロ ー レ ベ ル 供 給 電 流

ハ イ レ ベ ル 供 給 電 流

ロ ー レ ベ ル 出 力 電 圧

ハ イ レ ベ ル 出 力 電 圧

応 答 時 間

Supply Voltage

Low-Level Supply Current

High-Level Supply Current

Low-Level Output　 
Voltage

High-Level Output　 
Voltage

上昇

ICCL

ICCH

VOL

VOH

tr

tf

KI1600

KI1601

KI1600

KI1601

KI1600

KI1601

KI1600

KI1601

VCC

Rise Time

下降 Fall TimeResponse Time

4.5 5.5

mA
－ 25

mA
－ 25

V
－ 0.4

V
VCCx0.9 －

μs
－ －

－ 25

遮光時

遮光時、IOL=16mA

入光時、RL=47kΩ

入光時
入光時

遮光時

入光時、IOL=16mA

遮光時、RL=47kΩ

－ 25

－ 0.4

Condition

Shutter in

w/o Shutter

Shutter in

w/o Shutter

w/o Shutter

Shutter in

w/o Shutter

Shutter in VCCx0.9 －

－ －

typ.

5.0

－

－

－

－

－

－

－

－
1.47

0.02

KI1600/1601

※ 1　実用新案登録　第 3114641 号
※ 1　Registered utility model No.3114641 (JPO)

－

90%
10%

90%
10%

trt f

INPUT
OUTPUT

KI1600

tr t f

INPUT
OUTPUT

KI1601

RL=15kΩ

φ3.2 (hole)

φ4.2 (hole)

2-φ2

LED Mark

28

16.5
5

13 4.75

22.25

5.
7

7.
5

1
1

0.5±0.1(Slit Width)

1

2
6.
5

15
.8

3.
75 7
.5 (1
2.
5)

(1
.9
)

(4
)

(4
.8
)

φ2

 Beam axis

1 2 3

：GND

：Vcc

：Vout

1

2

3

JST:B3B-ZRAALF

型名枝番 コネクタメーカー : コネクタ品番 
Model variation Ｃｏｎｎｅｃｔｏｒ manufacturer : Connector P/N

※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする 
　 General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0 ±0.2
　　5.0 to less than 15.0 ±0.3
　　15.0 or over ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only

アンプ内蔵、オープンコレクタ出力タイプ
LED制限抵抗内蔵タイプ
可視光カットタイプの為、外乱光の影響を受けにくい
Built-in amplifier, Open collector output type.
Built in resistor for LED drive.
Visible Light cut filter.

・
・
・

・
・
・
・

KI1600/1601 は ､ 防塵タイプのフォト IC 出力の小型透過型
フォトセンサです。
Model KI1600/1601 are compact size of Photo Interrupter and consist 
of an Infrared LED and a Photo IC. These sensors have slitless plastic 
housing.

カード機器、両替機の物体通過検出
自動販売機、アミューズメント機器のコイン通過検出
券売機の用紙通過検出
ＯＡ機器、その他

・
・
・

・
・
・
・

Object passing for Card reader, Bill exchanger.
Coin-passing for Auto vending machine and Amusement.
Object passing in Auto vender and Ticket vending machine.
Paper detection for O.A. equipment.

20.03-1A

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

< ご使用上の注意 >
センサ近くの Vcc-GND 間に 0.01μF 以上のバイパスコンデンサを
付けて使用されることを推奨致します。
<Operation Notice>
We recommend to use with 0.01μF of bypass capacitor between Vcc and 
GND and nearby of sensor.
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KI1600/1601

20.03-1A

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.

・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります

ローレベル出力電流低減曲線

60

50

40

30

20

10

  0

VCC=5V
Ta=25℃

d

VCC=5V
Ta=25℃

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

OUTPUT
“L”

OUTPUT
“H”

OUTPUT
“L”

OUTPUT
“H”

OUTPUT
“L”

OUTPUT
“H”

OUTPUT
“L”

OUTPUT
“H”

VCC=5V
Ta=25℃

VCC=5V
Ta=25℃

d

1

0.5

0.2

0.1

0.05

0.02

0.01

1 3 5 10 30 50 10075

VCC=5V
Ta=25℃

-20 20 40 60 80 1000

ローレベル出力電圧－
ローレベル出力電流特性（代表例）

Lo
w
-le
ve
l O
ut
pu
t C
ur
re
nt
　
I O
L（
m
A）

Ambient Temperature　T a（℃）

Lo
w
-le
ve
l O
ut
pu
t V
ol
ta
ge
　
V O
L（
V）

Low-level Output Current　IOL （mA）

検出位置特性1（代表例） KI1600

Detecting Distance　d（mm）

検出位置特性2（代表例） KI1600

Detecting Distance　d（mm）

検出位置特性1（代表例） KI1601 検出位置特性2（代表例） KI1601

Detecting Distance　d（mm） Detecting Distance　d（mm）

Objectd

O
bj
ec
t

Objectd

O
bj
ec
t
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KI1670
透過型フォトセンサ　光変調タイプ Photo Interrupter - Light modulation type

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [Vcc=5V,Ta=25℃ **]

Dimension(Unit:mm)

SymbolI tem Rating Unit
電 源 電 圧 Supply Voltage VCC 7 V

出 力 電 流 Output Current IO 50 mA

動 作 温 度 Operating Temperature Topr -10 ～ +60 ℃

保 存 温 度 Storage Temperature Tstg -20 ～ +80 ℃

SymbolI tem max. UnitCondition typ.min.

V動 作 電 源 電 圧

消 費 電 流

ロ ー レ ベ ル 出 力 電 圧

ハ イ レ ベ ル 出 力 電 圧

外 乱 光 許 容 照 度
応 答 時 間

Supply Voltage

Current Consumption

Ambient Illumination

ICCP

VOH

－

VCC

Response Time

4.75 5.255.0

mA
－ 150－

V－ 0.4－

VVCCx0.9 －－

lx－2000 －

－ 20－

CIE 標準 A 光源 CIE A light source

Pulse serge

w/o Shutter

Shutter in

Average

－ 1－

ICC

VOL
Low-Level Output　 
Voltage

High-Level Output　 
Voltage 遮光時

入光時、IOL=16mA

パルスせん頭値、RL=∞

平滑値、RL=∞

ms－

KI1670

－

VCC=5V

3 :Vcc

2 :Vout

1 :GND

10kΩ

0.
5

φ4.2 (hole) 9

8
18

33 (6.2)
(11.5)

1.5
φ3 3.5

11
7

3.
5

1

7.
3
（
17
）

19
.6

2

 Beam axis

 0
-0.1

321

JST：B3B-PH-K-SAALF

型名枝番 コネクタメーカー : コネクタ品番 
Model variation Ｃｏｎｎｅｃｔｏｒ manufacturer : Connector P/N

※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする 
　 General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0 ±0.2
　　5.0 to less than 15.0 ±0.3
　　15.0 or over ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only

検出溝幅が広い：8ｍｍ
検出溝が深い： 12.3 mm
光変調方式の為、外乱光等のノイズに強い
Wide Slot width - 8 mm
Slot depth - 12.3 mm 
Resistant to Ambient Illumination noise.
(Light-modulation type)

・
・
・

・
・

KI1670 は、発光側に赤外発光ダイオード、受光側に変調式
フォト ICを採用した透過型フォトセンサです。
Model KI1670 consists of an Infrared LED and a Light modulation type of 
Photo IC.

自動販売機、アミューズメント機器のコイン通過検出 
カード機器、両替機の物体通過検出

・
・
・

・
・

Coin-passing for Auto vending machine and Amusement.
Object passing for Card reader, Auto vending machine.

20.03-1A

** : Ta=25℃ unless otherwise noted
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KI1670

20.03-1A

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　 　　　　 ・Specifications are subject to change without notice.

・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります

VCC=5V
Ta=25℃

Object

d

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

VCC=5V
Ta=25℃

d

O
bj
ec
t

OUTPUT
“L”

OUTPUT
“H”

OUTPUT
“L”

OUTPUT
“H”

Detecting Distance　d（mm） Detecting Distance　d（mm）

検出位置特性2 （代表例）検出位置特性1（代表例）
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KI3024
透過型フォトセンサ　防塵タイプ Photo Interrupter - Dust proof type

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [ Ta=25℃ **]

暗 電 流

Dimension(Unit:mm)

SymbolI tem Rating Unit

IF 50

IFP 1

VR 5 V

P 75 mW

VCEO 30 V

SymbolI tem max. UnitCondition typ.min.

V

上昇

VF

Rise Time

下降 Fall Time

順 電 圧

逆 電 流

光 電 流

応 答 時 間
Response Time

－ 1.51.2

－ 10－
Forward Voltage

0.3 －－

－ －15

－ 0.1－

－ －17

発 光 側
E m i t t e r

受 光 側
D e t e c t o r

発 光 側
E m i t t e r

伝 達 特 性
C o u p l e d

受 光 側
D e t e c t o r

VECO 5 V

Ic 20 mA

コレクタ･エミッタ間電圧

順 電 流

パ ル ス 順 電 流

逆 電 圧

許 容 損 失

エミッタ･コレクタ間電圧

コ レ ク タ 電 流

コ レ ク タ 損 失 Pc 75 mW

Topr -20 ～ +75 ℃

Tstg -30 ～ +80 ℃

動 作 温 度

保 存 温 度

Forward Current

Pulse Forward Current

Reverse Voltage

Power Dissipation

Collector-Emitter Voltage

Emitter-Collector Voltage

Collector Current

Collector Power Dissipation

Operating Temperature

Storage Temperature

IR

ICEO

IC

tr

tf

－ 0.4－

VR=3V

VCC=5V,IC=0.5mA,RL=1kΩ

VCE=5V, IF=20mA

VCE=20V, 0 lx

IF=20mA

IF=20mA, IC=0.15mAVCE(sat) V

mA

μＡ
μＡ

μs

Reverse Current

Dark Current

Light Current

※ 1

mA

A

KI3024

コレクタ・エミッタ 
間 飽 和 電 圧

Collector-Emitter
Saturation Voltage

JST:S3B-ZR
JST:B3B-ZR

型名枝番 コネクタメーカー : コネクタ品番 
Model variation Ｃｏｎｎｅｃｔｏｒ manufacturer : Connector P/N
AALF
AA02LF

AA02LF
の場合は
こちら

(6
.4
)

③
②
①

5
14

3

3 0+0.2

17

3

6.6

11 0
+0.2

1
0+0
.2

5.
6

3.
3

12
.8

8.
4

1.
6
0+0
.2

1.
2
0+0
.2

5 0+0.21 1

(7.6 )

(5
.6
)

0.8

16.2

（1
0.
5）

Beam
axis

（
8.
4）7.
4

6.8
7.40.5 0.5

4.5

3.
5

2.
2 0.5（Slit Width）

③②①

1:Anode

3:GND

2:Collector

LED Ptr

※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする 
　 General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0 ±0.2
　　5.0 to less than 15.0 ±0.3
　　15.0 or over ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only

20.03-1A

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

KI3024 は ､アナログ出力の防塵タイプ透過型
フォトセンサです。
Model KI3024 consists of an Infrared LED and a High sensitive Photo 
transistor (Analog output).

防塵構造：粉塵の影響を受けにくい
スナップ構造で取付が容易
検出精度が高い：スリット幅 0.5mm
可視光カットタイプの為、外乱光の影響を受けにくい
Easy removing paper dust.
Easy to install by snap in.
High-resolution : slit width 0.5mm. 
Visible Light cut filter.

・
・
・
・

・
・
・
・

カード機器、両替機の物体通過検出
自動販売機、アミューズメント機器のコイン通過検出
券売機の用紙通過検出
ＯＡ機器、その他

・
・
・
・

・
・
・
・

Object passing for Card reader, Bill exchanger.
Coin-passing for Auto vending machine and Amusement.
Object passing in Auto vender and Ticket vending machine.
Paper detection for O.A. equipment.

※ 1．パルス幅　tw ≦ 100μs　Duty 比 =0.01

※ 1．Pulse width tw≦100μs　Duty ratio=0.01
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KI3024

20.03-1A

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.

・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります
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Load Resistance　R L（kΩ）
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・取付板のプレス側から取付けを推奨します。
・We recommend to mount the sensor from 
 pressed surface of plate.

・実際に取り付けてガタツキ度合いをご確認され
 取り付け方法を決定下さい。
・The actual tolerance should be confirmed 
 after setting of sensor

推奨取付穴寸法図
Recommended installation to mounting holes

Insert

Plate

How to install t=1.0mm t=1.2mm t=1.6mm
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2

5 
 
-
0
0.2

23
.5

7.4 
 
-
0
0.1

(3
4.
7)

3 - 0.2
0

7.
2

7.4 - 0.1
0

24
.5

(3
4.
7)

11
-0
.20

3.
2

7.4 - 0.1
0

20
.5

(3
4.
7)

透
過
型

58



KI3050/3051/3052/3053
透過型フォトセンサ Photo Interrupter

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [Vcc=5V,Ta=25℃ **]

Dimension(Unit:mm)

SymbolI tem Rating Unit
電 源 電 圧 Supply Voltage VCC 6 V

ロ ー レ ベ ル 出 力 電 流 Low-Level Output Current IOL 50 mA

動 作 温 度 Operating Temperature Topr -20 ～ +75 ℃

保 存 温 度 Storage Temperature Tstg -40 ～ +80 ℃

SymbolI tem max. UnitCondition typ.min.

V動 作 電 源 電 圧

ロ ー レ ベ ル 供 給 電 流

ハ イ レ ベ ル 供 給 電 流

ロ ー レ ベ ル 出 力 電 圧

ハ イ レ ベ ル 出 力 電 圧

応 答 時 間

Supply Voltage

Low-Level Supply Current

High-Level Supply Current

Low-Level Output　 
Voltage

High-Level Output　 
Voltage

上昇

ICCL

ICCH

VOL

VOH

tr

tf

Vcc

Rise Time

下降 Fall TimeResponse Time

4.5 5.55.0

mA
－ 25－

mA
－ 25－

V
－ 0.4－

V
VCCx0.9 －－

μs
－ －

－ 25－

－ 25－

－ 0.4－

VCCx0.9 －－

－ －
1.47

0.02

KI3050/3052

KI3051/3053

KI3050/3052

KI3051/3053

KI3050/3052

KI3051/3053

KI3050/3052

KI3051/3053

Shutter in

Shutter in

w/o Shutter

w/o Shutter

w/o Shutter

Shutter in

Shutter in

w/o Shutter

遮光時

遮光時、IOL=16mA

入光時

入光時

入光時、IOL=16mA

遮光時

遮光時
入光時

KI3050/3051/3052/3053

※ 1

※ 1．KI3050/3051 - RL=47kΩ出 力 電 圧 Output Voltage VO 28 VKI3050 / 3051

－

Model Output  type
KI3050/3051

プルアップ抵抗   Pull-up ResistorKI3052/3053

オープンコレクタ   Open collector

Model Mode Condi t ion
KI3050/3052 High 入光時   at Beam detecting

KI3051/3053 Low 入光時   at Beam detecting

90%
10%

tf t r

KI3050/KI3052

90%
10%

tr t f

KI3051/KI3053
INPUT　
OUTPUT

INPUT　
OUTPUT

Beam axis

R1LED1
：GND

：Vcc

：Vout

1
2
3

1

2

3

JST: B3B-XH-AAALF

< KI3050/3051> < KI3052/3053>

型名 コネクタメーカー : コネクタ品番 
Model Connector manufacturer : Connector P/N

KI3050/3051
KI3052/3053

型名枝番
Model variation

15
kΩ

R1 PIC1LED1
：GND

：Vcc

：Vout

1

2

3

※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする 
　 General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0 ±0.2
　　5.0 to less than 15.0 ±0.3
　　15.0 or over ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only

18
3

5
15

23
（11）

Φ4－0.1
0

7.
5

C 0.5

2

3.
5

7
11

34

Φ4.2 (Hole）

(7.1)
LED mark

0.5 (Slit Width)

(1
4.
5)

20.03-1A

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

アンプ内蔵
検出精度が高い：スリット幅 0.5mm
Built-in amplifier
High-resolution : slit width 0.5mm

・
・

・
・
・
・

KI3050/3051/3052/3053 は ､フォト IC出力の小型透過型
フォトセンサです。
Model KI3050/3051/3052/3053 consist of an Infrared LED and a Photo 
IC(Digital Output). 

カード機器、両替機の物体通過検出
自動販売機、アミューズメント機器のコイン通過検出
券売機の用紙通過検出
ＯＡ機器、その他

・
・

・
・
・
・

Object passing for Card reader, Bill exchanger.
Coin-passing for Auto vending machine and Amusement.
Object passing in Auto vender and Ticket vending machine.
Paper detection for O.A. equipment.

< ご使用上の注意 >
センサ近くの Vcc-GND 間に 0.01μF 以上のバイパスコンデンサを
付けて使用されることを推奨致します。
<Operation Notice>
We recommend to use with 0.01μF of bypass capacitor between Vcc and 
GND and nearby of sensor.
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KI3050/3051/3052/3053

20.03-1A

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.

・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります
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Detecting Distance　d（mm）Detecting Distance　d（mm）

Detecting Distance　d（mm）Detecting Distance　d（mm）
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Ambient Temperature　T a（℃）

ローレベル出力電圧ー
ローレベル出力電流特性（代表例）

Lo
w
-le
ve
l O
ut
pu
t V
ol
ta
ge
　
V
O
L（
V
）

Low-level Output Current　I OL(mA)

検出位置特性1（代表例） KI3050/3052 検出位置特性2（代表例） KI3050/3052

検出位置特性1（代表例） KI3051/3053 検出位置特性2（代表例） KI3051/3053
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KI3060/3061
透過型フォトセンサ  ギャップ幅広タイプ Photo Interrupter - Wide slot type

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [Vcc=5V,Ta=25℃ **]

Dimension(Unit:mm)

Symbol Rating UnitI tem

SymbolI tem max. UnitCondition typ.min.

発 光 側
E m i t t e r

受 光 側
D e t e c t o r

電 源 電 圧

順 電 流

パ ル ス 順 電 流
逆 電 圧

ロ ー レ ベ ル 出 力 電 流

出 力 許 容 損 失

動 作 温 度
保 存 温 度

半 田 付 温 度

Forward Current

Pulse Forward Current

Reverse Voltage

Supply Voltage

Low-Level Output Current

Output Power Dissipation

Operating Temperature

Storage Temperature

Soldering Temperature

上昇 Rise Time

下降 Fall Time

順 電 圧

逆 電 流

ハイレベル出力電圧

応 答 時 間
Response Time

Forward Voltage発 光 側
E m i t t e r

伝 達 特 性
C o u p l e d

受 光 側
D e t e c t o r

Reverse Current

Low-Level Output 
Voltage
High-Level Output 
Voltage

スレッシュホールド
入 力 電 流

ローレベル供給電流

ハイレベル供給電流

Low-Level Supply 
Current
High-Level Supply 
Current

Threshold Input　
Current

ヒ ス テ リ シ ス Hysteresis

ローレベル出力電圧

mA

A

IF 50

IFP 1

VR 5

VCC 17 V

IOL 16 mA

Po 175 mW

Tstg

Tsol

Topr -20 ～ +85 ℃

-30 ～ +85 ℃

330 ℃

KI3060

Low

入光時   at Beam detecting

KI3061

High

入光時   at Beam detecting

Model Mode Condi t ion

VVF － 1.51.2

－ 10－

VCCx0.9 －－

－ －0.1

－ 0.40.15

－ 3.4－

－ －0.05

IR

VOL

VOH

ICCL

tf

mA

V

V

μＡ

μs

ICCH

IFHL

IFLH

IFHL/IFLH
(IFLH/IFHL)

mA－ 2.2

－ －0.65

－
VCC=5V

VR=3V

VCC=5V, IF=20mA, RL=280Ω

RL=47kΩ, IF=15mA (IF=0)

IOL=16mA, IF=0 (IF=15mA)

VCC=5V, IF=0 (IF=15mA)

IF=20mA

VCC=5V

VCC=5V, IF=15mA (IF=0)

－

mA
High → Low

Low → HighKI3060

KI3061

 

tr

－

KI3060/3061

－ 10

－ － 10

V

※ 1

※ 2

③:Vcc

④:Vo

⑤:GNDAnode:①

Cathode:② ※指示無き寸法公差は下記の通りとする
　General tolerance unless otherwise noted.
　　less than 5.0                    ±0.2
　　5.0 to less than 15.0         ±0.3
　　15.0  or over                    ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only.

25.4
6×C 2

2× 3.2(Hole)

10
18.6

32

3

15
.2

0.
3

5 
m

in
.

(15.2)

(1.5) (5×0.4)  (1
.5

) 

(2
.5

)

(2.54)

 6 

 (5×0.45) 

2(Slit width)

(4
)

②

①

③

⑤

④

Beam 
     axis

1mm以上 / min. 1mm

半田領域
Solder Area

半田付け取扱注意

20.03-1A

アンプ内蔵型
検出溝の深さ 12.2mm の深溝型
検出溝幅が 10mm と広いので厚みのあるものを検出可能
フォトトランジスタ出力タイプも用意しております
     ･･･  KI3064
Built-in amplifier.
Slot depth-12.2mm.
Wide Slot width-10mm.
The model of Phototransistor Output is also available
                                                     　　　　　      ･･･ KI3064

・
・
・
・

・
・
・

KI3060/3061 は、発光側に赤外発光ダイオード、受光側にフォ
ト IC出力を採用した透過型フォトセンサです。
Model KI3060/3061 consist of an Infrared LED and a High
sensitive Photo IC(Digital Output).

カード機器、両替機の物体通過検出
自動販売機、アミューズメント機器のコイン通過検出
OA機器、その他

・
・
・
・

・
・
・

Object passing for Card reader, Bill exchanger.
Coin-passing for Auto vending machine and Amusement.
Paper detection for O.A. equipment.

※ 1．パルス幅　tw ≦ 100μs　Duty 比 =0.01
※2.パッケージ下面より 1mm以上の位置で 2秒以内（上図参照） 

手半田付けのみ可 ( フロー半田付け不可 )

※ 1．Pulse width tw ≦ 100μs  Duty ratio=0.01
※ 2．Soldering condition  less than 2s. at 1mm over from body.  

Flow Soldering unsupported.

< ご使用上の注意 >
センサ近くの Vcc-GND 間に 0.01μF 以上のバイパスコンデンサを
付けて使用されることを推奨致します。
<Operation Notice>
We recommend to use with 0.01μF of bypass capacitor between Vcc 
and GND and nearby of sensor.

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

(  )=KI3061
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KI3060/3061

20.03-1A

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.

・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります
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KI3064
透過型フォトセンサ  ギャップ幅広タイプ Photo Interrupter - Wide slot type

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [ Ta=25℃ **]

暗 電 流

Dimension(Unit:mm)

SymbolI tem Rating Unit
IF 50

AIFP 1

mA

VR 5 V

P 75

VCEO 30

SymbolI tem max. Unittyp.min.

V

上昇

VF

Rise Time

下降 Fall Time

順 電 圧

逆 電 流

光 電 流

応 答 時 間
Response Time

－ 1.51.2

－ 10－

Forward Voltage

0.5 －－

－ －15

－ 0.1－

－ 0.4－

－ －17

Condition

VR=3V

VCC=5V,IC=0.5mA,RL=1kΩ

VCE=5V, IF=20mA

VCE=10V, 0 lx

IF=20mA, IC=0.25mA

IF=20mA

発 光 側
E m i t t e r

受 光 側
D e t e c t o r

発 光 側
E m i t t e r

伝 達 特 性
C o u p l e d

受 光 側
D e t e c t o r 

VECO 5

Ic 20

コレクタ･エミッタ間電圧

順 電 流

パ ル ス 順 電 流
逆 電 圧

許 容 損 失

エミッタ ･ コレクタ間電圧

コ レ ク タ 電 流
コ レ ク タ 損 失 Pc 75

Topr -20 ～ +85 ℃

Tstg -30 ～ +85 ℃
動 作 温 度

保 存 温 度

半 田 付 温 度

Forward Current

Pulse Forward Current

Reverse Voltage

Power Dissipation

Collector-Emitter Voltage

Emitter-Collector Voltage

Collector Current

Collector Power Dissipation

Operating Temperature

Storage Temperature

Soldering Temperature Tsol 330 ℃

IR

ICEO

IC

VCE(sat)

tr

tf

V

mA

μA

μA

μs

Reverse Current

Dark Current

Light Current

※ 1

※ 2

mA

mW

mW

V

V

KI3064

コレクタ・エミッタ 
間 飽 和 電 圧

Collector-Emitter
Saturation Voltage

32

3

2(Slit width)

④:Emitter

③:Collector

Anode:①

Cathode:② ※指示無き寸法公差は下記の通りとする
　General tolerance unless otherwise noted.
　　less than 5.0                    ±0.2
　　5.0 to less than 15.0         ±0.3
　　15.0  or over                    ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only.

6

(4
)

(4×0.45)
(2.54)

② ③

① ④

10
18.6

(4×0.4)
(15.2)

0.
3

5 
m

in
.

(2
.5

)

15
.2

Beam
     axis

2×φ3.2(Hole)

6×C2
25.4

1mm以上 / min. 1mm

半田領域
Solder Area 半田付け取扱注意

検出溝の深さ 12.2mm の深溝型
検出溝幅が 10mm と広いので厚みのある物でも
検出可能
可視光カットタイプ
フォト ICタイプも用意しております 

   ･･･ KI3060/3061
Slot depth-12.2mm.
Wide Slot width-10mm.
Visible Light cut filter.
The model of Photo IC Output is also available.
     ･･･ KI3060/3061

・
・
・
・

・
・
・

KI3064 は ､ 発光側に赤外発光ダイオード、受光側にフォト
トランジスタを採用した透過型フォトセンサです ｡
Model KI3064 consists of an Infrared LED and a High sensitive Photo 
transistor(Analog output).

カード機器、両替機の物体通過検出
自動販売機、アミューズメント機器のコイン通過検出
ＯＡ機器、その他

・
・

・
・

・
・
・

Object passing for Card reader, Bill exchanger.
Coin-passing for Auto vending machine and Amusement.
Paper detection for O.A. equipment.

20.03-1A

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

※ 1．パルス幅　tw ≦ 100μs　Duty 比 =0.01
※ 2．パッケージ下面より 1mm 以上の位置で 2 秒以内 

（上図参照） 
手半田付けのみ可 ( フロー半田付け不可 ) 

※ 1．Pulse width tw ≦ 100μs  Duty ratio=0.01
※ 2．Soldering condition  less than 2s. at 1mm over from body. 

Flow Soldering unsupported.
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KI3064

20.03-1A

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.

・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります
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KI3110/3111
透過型フォトセンサ　スリット幅 0.25mmタイプ Photo Interrupter - Slit width 0.25mm type

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [Vcc=5V,Ta=25℃ **]

Dimension(Unit:mm)

SymbolI tem Rating Unit

電 源 電 圧 Supply Voltage VCC 6 V

ロ ー レ ベ ル 出 力 電 流 Low-Level Output Current IOL 50 mA

動 作 温 度 Operating Temperature Topr -20 ～ +75 ℃

保 存 温 度 Storage Temperature Tstg -40 ～ +80 ℃

SymbolI tem max. UnitCondition typ.min.

V動 作 電 源 電 圧

ロ ー レ ベ ル 供 給 電 流

ハ イレ ベ ル 供 給 電 流

ロ ー レ ベ ル 出 力 電 圧

ハ イ レ ベ ル 出 力 電 圧

応 答 時 間

Supply Voltage

Low-Level Supply Current

High-Level Supply Current

Low-Level Output Voltage

High-Level Output Voltage

上昇

ICCL

ICCH

VOL

VOH

tr

tf

Vcc

Rise Time

下降 Fall TimeResponse Time

4.5 5.55.0

mA
－ 25－

mA
－ 25－

V
－ 0.4－

V
VCCx0.9 －－

ms
－ －

－ 25－

－ 25－

－ 0.4－

VCCx0.9 －－

－ －
2.8

0.004

KI3110

KI3111

KI3110

KI3111

KI3110

KI3111

KI3110

KI3111

Shutter in

Shutter in

w/o Shutter

w/o Shutter

w/o Shutter

Shutter in

Shutter in

w/o Shutter

遮光時

遮光時、IOL=16mA

入光時、RL=47kΩ

入光時

入光時、IOL=16mA

遮光時、RL=47kΩ

遮光時
入光時

KI3110/3111

出 力 電 圧 Output Voltage VO 28 V

RL=15kΩ

－

Model Output  type
KI3110/3111 オープンコレクタ   Open collector

KI3110

KI3111

Model Mode Condi t ion
High 入光時   at Beam detecting
Low 入光時   at Beam detecting

90%
10%

tf t r

KI3110

90%
10%

tr t f

KI3111
INPUT　
OUTPUT

INPUT　
OUTPUT

※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする
　General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0 ±0.2
　　5.0 to less than15.0 ±0.3
　　15.0 or over ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only

JST:B3B-ZR

型名 コネクタメーカー : コネクタ品番 
Model Ｃｏｎｎｅｃｔｏｒ manufacturer : Connector P/N

KI3110/3111

型名枝番
Model variation

AALF

①：Vcc

②：Vo

③：GND
PIC

C1

R1

LED

φ3.2(Hole) LED Mark

 (3) 

Beam
axis

 5 

 14 

 6
.7

  2
.5

 
 (1

.6
) 

 1
.7

 
 1

3.
7 

 (1
1.

5)
 

 4
.5

 

 6
.3

 

 11 

21 

 0.25(Slit width) 

 (8
.5

) 

 (3
) 

 (1
.5

) 

③②①

20.03-1B

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

検出精度が高い：スリット幅 0.25mm
可視光カットタイプの為、外乱光の影響を受けにくい
Vo-GND間コンデンサ内蔵タイプ
High-resolution : slit width 0.25mm.
Visible Light cut filter.
Built in Capacitor between Vout and GND.

・
・
・

・
・
・
・

KI3110/3111 は ､デジタル出力タイプの透過型
フォトセンサです。
Model KI3110/3111 consist of an Infrared LED and a Photo IC(Digital 
Output).

カード機器、両替機の物体通過検出
自動販売機、アミューズメント機器のコイン通過検出
券売機の用紙通過検出
ＯＡ機器、その他

・
・
・

・
・
・
・

Object passing for Card reader, Bill exchanger.
Coin-passing for Auto vending machine and Amusement.
Object passing in Auto vender and Ticket vending machine.
Paper detection for O.A. equipment.

< ご使用上の注意 >
センサ近くの Vcc-GND 間に 0.01μF 以上のバイパスコンデンサを
付けて使用されることを推奨致します。
<Operation Notice>
We recommend to use with 0.01μF of bypass capacitor between Vcc and 
GND and nearby of sensor.
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KI3110/3111

20.03-1B

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.

・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります
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ローレベル出力電流特性（代表例）
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Low-level Output Current　I OL （mA）

検出位置特性1（代表例）KI3110
    

Detecting Distance　d（mm）

OUTPUT
“L”

OUTPUT
“H”

OUTPUT
“L”

OUTPUT
“H”

OUTPUT
“L”

OUTPUT
“H”

OUTPUT
“L”
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“H”

検出位置特性2（代表例）KI3110
    

検出位置特性1（代表例）KI3111
    

検出位置特性2（代表例）KI3111
    

Detecting Distance　d（mm） Detecting Distance　d（mm）Detecting Distance　d（mm）

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
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d

O
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・取付板のプレス側から取付けを推奨します。
・We recommend to mount the sensor from 
 pressed surface of plate.

・実際に取り付けてガタツキ度合いをご確認され
 取り付け方法を決定下さい。
・The actual tolerance should be confirmed 
 after setting of sensor.

推奨取付穴寸法図
Recommended installation to mounting holes

6.
4

14.2

18.2
M3 screw

Reference torque to clench the screw : 0.4N・m

d

O
bj
ec
t
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KI3300/3301
透過型フォトセンサ　防塵タイプ Photo Interrupter - Dust proof type

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [Vcc=5V,Ta=25℃ **]

Dimension(Unit:mm)

SymbolI tem Rating Unit
電 源 電 圧 Supply Voltage VCC 6 V

ロ ー レ ベ ル 出 力 電 流 Low-Level Output Current IOL 50 mA

動 作 温 度 Operating Temperature Topr -20 ～ +75 ℃

保 存 温 度 Storage Temperature Tstg -40 ～ +80 ℃

Model Mode Condi t ion
KI3300 High 入光時   at Beam detecting

KI3301 Low 入光時   at Beam detecting

SymbolI tem max. UnitCondition typ.min.

V動 作 電 源 電 圧

ロ ー レ ベ ル 供 給 電 流

ハ イ レ ベ ル 供 給 電 流

ロ ー レ ベ ル 出 力 電 圧

ハ イ レ ベ ル 出 力 電 圧

応 答 時 間

Supply Voltage

Low-Level Supply Current

High-Level Supply Current

Low-Level Output　 
Voltage

High-Level Output Voltage

上昇

IccL

IccH

VOL

VOH

tr

tf

KI3300

KI3301

Vcc

Rise Time

下降 Fall TimeResponse Time

4.5 5.55.0

mA
－ 25－

mA
－ 25－

V
－ 0.4－

V
VCCx0.9 －－

μs
－ －

－ 25－
遮光時

遮光時、IOL=16mA

入光時、RL=47kΩ

入光時

入光時、IOL=16mA

遮光時、RL=47kΩ

－ 25－

－ 0.4－

VCCx0.9 －－

－ －
1.47

0.02

KI3300

KI3301

KI3300

KI3301

KI3300

KI3301

Shutter in

Shutter in

w/o Shutter

w/o Shutter

w/o Shutter

Shutter in

Shutter in

w/o Shutter

遮光時
入光時

KI3300/3301

RL=15kΩ

出 力 電 圧 Output Voltage VO 28 V

－

90%
10%

tf t r

KI3300

90%
10%

tr t f

KI3301
INPUT　
OUTPUT

INPUT　
OUTPUT

3   :GND

2   :Vo

1   :Vcc

LEDMark

Beam
 axis

Slit width

JST:B3B-PH-K-S

型名枝番 コネクタメーカー : コネクタ品番 
Model variation Connector manufacturer : Connector P/N
AALF

PIC

R1

LED
1 2 3

16
26

8
17.5

0.
9

6

18.5

13

16

2.4

5.5

9
15

2- 3.2

2-（R 3）

21

19

0.5

※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする 
　 General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0 ±0.2
　　5.0 to less than 15.0 ±0.3
　　15.0 or over ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only

アンプ内蔵、オープンコレクタ出力タイプ
防塵構造：粉塵の影響を受けにくい
検出精度が高い：内蔵スリット幅 0.5mm
可視光カットタイプの為、外乱光の影響を受けにくい
LED制限抵抗内蔵タイプ
Built-in amplifier, Open collector output type.
Easy removing in paper-dust.
High-resolution : slit width 0.5mm.
Visible Light cut filter.
Built in resistor for LED drive.

・
・
・
・
・

・
・
・
・

KI3300/3301 は ､ 外側にケースカバー、内側に検出用スリッ
トをもつ 2 重構造の防塵型、フォト IC 出力の小型透過型
フォトセンサです。
Model KI3300/3301 consist of an Infrared LED and a Photo IC(Digital 
Output). Outer package has no aperture on the both light pass surfaces 
of the emitter and detector.

カード機器、両替機の物体通過検出
自動販売機、アミューズメント機器のコイン通過検出
券売機の用紙通過検出
ＯＡ機器、その他

・
・
・
・
・

・
・
・
・

Object passing for Card reader, Bill exchanger.
Coin-passing for Auto vending machine and Amusement.
Object passing in Auto vender and Ticket vending machine.
Paper detection for O.A. equipment.

20.03-1A

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

< ご使用上の注意 >
センサ近くの Vcc-GND 間に 0.01μF 以上のバイパスコンデンサを
付けて使用されることを推奨致します。
<Operation Notice>
We recommend to use with 0.01μF of bypass capacitor between Vcc and 
GND and nearby of sensor.
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KI3300/3301

20.03-1A

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.

・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります
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KI3520/3521
透過型フォトセンサ  防塵タイプ Photo Interrupter - Dust proof type

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [Vcc=5V,Ta=25℃ **]

Dimension(Unit:mm)

IF 50 mA

IFP 1 A

VR 5 V

VCC 17 V

発 光 側
E m i t t e r

受 光 側
D e t e c t o r

IOL 16 mA

Po 175 mW

電 源 電 圧

順 電 流

パ ル ス 順 電 流

逆 電 圧

ロ ー レ ベ ル 出 力 電 流

出 力 許 容 損 失

Topr -20 ～ +85 ℃

Tstg -30 ～ +85 ℃

動 作 温 度

保 存 温 度

Forward Current

Pulse Forward Current

Reverse Voltage

Supply Voltage

Low-Level Output Current

Output Power Dissipation

Operating Temperature

Storage Temperature

Tsol 330 ℃半 田 付 温 度 Soldering Temperature

Symbol Rating Unit

※ 1

※ 2

I tem

SymbolI tem max.Condition typ.min.

上昇

VF

Rise Time

下降 Fall Time

順 電 圧

逆 電 流

ハイレベル出力電圧

応 答 時 間
Response Time

－ 1.51.2

－ 10－

Forward Voltage

VCCx0.9 －－

－ －0.1

－ 0.40.15

－ 3.4－

－ －0.05

発 光 側
E m i t t e r

伝 達 特 性
C o u p l e d

受 光 側
D e t e c t o r

IR

VOL

VOH

ICCL

tr

tf

Reverse Current

Low-Level Output 
Voltage
High-Level Output 
Voltage

スレッシュホールド
入 力 電 流

ローレベル供給電流

ハイレベル供給電流

Low-Level Supply 
Current
High-Level Supply 
Current

Threshold Input　
Current

ヒ ス テ リ シ ス Hysteresis

ICCH

IFLH

IFHL

IFHL/IFLH
(IFLH/IFHL)

－ 2.2－

－ －0.65

－ －
VCC=5V

VR=3V

VCC=5V, IF=20mA, RL=280Ω

IF=15mA (IF=0)

IOL=16mA, IF=0 (IF=15mA)

VCC=5V, IF=0 (IF=15mA)

IF=20mA

VCC=5V

VCC=5V, IF=15mA (IF=0)

 

Unit

V

mA

V

V

μＡ

μs

mA

－

mA

ローレベル出力電圧

Low → High

High → Low

KI3520

KI3521

10

10

KI3520/3521

KI3520 High 入光時   at Beam detecting

KI3521 Low 入光時   at Beam detecting

Model Mode Condi t ion

－ －

※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする 
　 General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0 ±0.2
　　5.0 to less than 15.0 ±0.3
　　15.0 or over ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only

LED Mark
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) 

 5 
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 (1
.5
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0 

 (5×0.4)  (1.5) 

 9
m

in
 

④
①

② ③

⑤

 5 
 5 

 (5×0.45) 
 (2.54) 

Beam
axis

 0.5(Slit width) 

Anode：①
PICLED

Cathode：② ③：Vcc

④：Vout

⑤：GND

半田領域
Solder Area

1mm 以上 / min. 1mmPCB

半田付け取扱注意

20.03-1A

防塵構造：粉塵の影響を受けにくい
検出精度が高い：スリット幅 0.5mm
可視光カットタイプの為、外乱光の影響を受けにくい
アンプ内蔵、オープンコレクタ出力タイプ
その他シリーズ
 フォトトランジスタタイプ ･･･KI3524
Easy removing paper dust.
High resolution: slit width 0.5mm.
Visible Light cut filter.
Built-in amplifier, Open Collector output type.
The other model; Phototransistor type･･･KI3524

・
・
・
・
・

・
・
・

KI3520/3521 は、発光側に赤外発光ダイオード、受光側にフォト
IC出力を採用した防塵タイプの小型透過型フォトセンサです。
Model KI3520/3521 consist of an Infrared LED and a High sensitive Photo 
IC(Digital Output). Outer package has no aperture on the both light pass 
surfaces of the emitter and detector.

カード機器、両替機の物体通過検出
自動販売機、アミューズメント機器のコイン通過検出
OA機器、その他

・
・
・
・
・

・
・
・

Object passing for Card reader, Bill exchanger.
Coin-passing for Auto vending machine and Amusement.
Paper detection for O.A. equipment. < ご使用上の注意 >

センサ近くの Vcc-GND 間に 0.01μF 以上のバイパスコンデンサを
付けて使用されることを推奨致します。
<Operation Notice>
We recommend to use with min. 0.01μF of bypass capacitor between 
Vcc and GND and nearby of sensor.

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

※ 1．パルス幅　tw ≦ 100μｓ　Duty 比 =0.01
※ 2．パッケージ下面より 1mm 以上の位置で 2 秒以内（上図参照）
 手半田付けのみ可 ( フロー半田付け不可 ) 

※ 1．Pulse width tw ≦ 100μs  Duty ratio=0.01
※ 2．Soldering condition less than 2s. at 1mm over from body.   

Flow Soldering unsupported.

(  )=KI3521
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KI3520/3521

20.03-1A

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.

・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります
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検出位置特性1(代表例) KI3520

検出位置特性2(代表例) KI3520 検出位置特性1(代表例) KI3521 検出位置特性2(代表例) KI3521
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KI3524/3534/3544
透過型フォトセンサ  防塵タイプ Photo Interrupter - Dust proof type

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [ Ta=25℃ **]

暗 電 流

Soldering Temperature

V

Dimension(Unit:mm)

SymbolI tem Rating Unit
IF 50 mA

IFP 1 A

VR 5 V

P 75 mW

VCEO 30 V

SymbolI tem max. Unittyp.min.

V

上昇

VF

Rise Time

下降 Fall Time

順 電 圧

逆 電 流

光 電 流

応 答 時 間
Response Time

－ 1.51.2

－ 10－

Forward Voltage

0.3 －－

－ －50

－ 0.2－

－ 0.4－

－ －50

Condition

VR=3V

VCC=5V, IC=0.1mA, RL=1kΩ

VCE=5V, IF=20mA

VCE=10V, 0 lx

IF=20mA, IC=0.15mA

IF=20mA

発 光 側
E m i t t e r

受 光 側
D e t e c t o r

発 光 側
E m i t t e r

伝 達 特 性
C o u p l e d

受 光 側
D e t e c t o r 

VECO 5 V

Ic 20 mA

コレクタ･エミッタ間電圧

順 電 流

パ ル ス 順 電 流
逆 電 圧

許 容 損 失

エミッタ ･ コレクタ間電圧

コ レ ク タ 電 流
コ レ ク タ 損 失 Pc 75 mW

Topr -20 ～ +85 ℃

Tstg -30 ～ +85 ℃

動 作 温 度

保 存 温 度

半 田 付 温 度

Forward Current

Pulse Forward Current

Reverse Voltage

Power Dissipation

Collector-Emitter Voltage

Emitter-Collector Voltage

Collector Current

Collector Power Dissipation

Operating Temperature

Storage Temperature

Tsol 330 ℃

IR

ICEO

IC

VCE(sat)

tr

tf

mA

μA

μA

μs

Reverse Current

Dark Current

Light Current

コレクタ・エミッタ 
間 飽 和 電 圧

※ 1

※ 2

Collector-Emitter
Saturation Voltage

KI3524

KI3534

KI3544

半田領域
Solder Area

1mm 以上 / min. 1mmPCB

※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする 
　 General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0 ±0.2
　　5.0 to less than 15.0 ±0.3
　　15.0 or over ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only
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LED Mark

LED Mark

LED Mark

Beam
axis

Beam
axis

Beam
axis

 0.5(Slit width) 

 0.5(Slit width) 

 0.5(Slit width) 

※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする 
　 General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0 ±0.2
　　5.0 to less than 15.0 ±0.3
　　15.0 or over ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only

※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする 
　 General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0 ±0.2
　　5.0 to less than 15.0 ±0.3
　　15.0 or over ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only

Anode：①

Cathode：② ③：Collector

④：Emitter

～TOP VIEW～

Anode：①

Cathode：② ③：Collector

④：Emitter

～TOP VIEW～

Anode：①

Cathode：② ③：Collector

④：Emitter

～TOP VIEW～

半田付け取扱注意

防塵構造：粉塵の影響を受けにくい
検出精度が高い：スリット幅 0.5mm
可視光カットタイプの為、外乱光の影響を受けにくい
その他シリーズ
フォト IC出力タイプ ･･･KI3520/3521/3530/3531/3540/3541
Easy removing paper dust.
High resolution: slit width 0.5mm.
Visible Light cut filter.
The other model;
Photo IC output type･･･KI3520/3521/3530/3531/3540/3541

・
・
・
・

・
・
・

KI3524/3534/3544 は、発光側に赤外発光ダイオード、受光
側にフォトトランジスタを採用した防塵タイプの小型透過
型フォトセンサです。
Model KI3524/3534/3544 consist of an Infrared LED and a High 
sensitive Photo transistor. Outer package has no aperture on the both 
light pass surfaces of the emitter and detector.

カード機器、両替機の物体通過検出
自動販売機、アミューズメント機器のコイン通過検出
OA機器、その他

・
・
・
・

・
・
・

Object passing for Card reader, Bill exchanger.
Coin-passing for Auto vending machine and Amusement.
Paper detection for O.A. equipment.

※ 1．パルス幅　tw ≦ 100μｓ　Duty 比 =0.01
※ 2．パッケージ下面より 1mm 以上の位置で 2 秒以内（上図参照）
 手半田付けのみ可 ( フロー半田付け不可 ) 

※ 1．Pulse width tw ≦ 100μs  Duty ratio=0.01
※ 2．Soldering condition less than 2s. at 1mm over from body. 

Flow Soldering unsupported.

20.03-1A

** : Ta=25℃ unless otherwise noted
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KI3524/3534/3544

20.03-1A

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.

・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります

Ta=50℃

-20℃

0℃

25℃75℃

VCE=5V
Ta=25℃

VCE=5V
Ta=25℃

60

50

40

30

20

10

0

100

80

60

40

20

0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

0

500

200

100

50

5

2

10

20

1
-20 0 20 40 60 8580 100

0 10 20 30 40 50

-20 0 20 40 60 8580 100 0 0.5 1.0 1.5 2.0 3.02.5 3.5

100

80

60

40

20

0
-20 0 20 40 60 80 100

順電流低減曲線

Fo
rw
ar
d 
C
ur
re
nt
　
I F
（
m
A
）

Ambient Temperature　T a（℃）

R
el
at
iv
e 
Li
gh
t C
ur
re
nt
　
I C
（
%
）

光電流ー周囲温度特性（代表例）

Forward Current　I F　（mA）

Li
gh
t C
ur
re
nt
　
I C
（
m
A
）

光電流ー順電流曲線（代表例）

検出位置特性（代表例）

Detecting Position　d（mm）

光電流ーコレクタ・エミッタ間電圧特性
           （代表例）

コレクタ損失低減曲線
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KI3642
透過型フォトセンサ Photo Interrupter

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [Ta=25℃ **]

Dimension(Unit:mm)

IF 50 mA

IFM 1 A

VR 6 V

VCC -0.5 ～ +17 V

入 力
I n p u t

出 力
O u t p u t IO 50 mA

Po 250 mW

電 源 電 圧

順 電 流

せ ん 頭 順 電 流
逆 電 圧

出 力 電 流

許 容 損 失

Topr -25 ～ +85 ℃

Tstg -40 ～ +100 ℃

動 作 温 度

保 存 温 度

Forward Current

Peak Forward Current

Reverse Voltage

Supply Voltage

Output Current

Power Dissipation

Operating Temperature

Storage Temperature

Tsol 260 ℃半 田 付 温 度 Soldering Temperature

Symbol Rating Unit

※ 3

I tem

SymbolI tem max.Condition typ.min.

上昇

VF

Rise Time

下降 Fall Time

順 電 圧

逆 電 流

ハ イ レ ベ ル 出 力 電 圧

－ 1.41.14

－ 10－
Forward Voltage

4.9 －－

－ 0.50.1

－ 0.40.15

－ 3.81.7

－ 0.50.05

入 力
I n p u t

伝 達 特 性
C o u p l e d

出 力
O u t p u t

IR

VOL

VOH

ICCL

tr
tf

Reverse Current

Low-Level Output Voltage

High-Level Output Voltage

L → H スレッシュホールド
入 力 電 流

ロ ー レ ベ ル 供 給 電 流
ハ イ レ ベ ル 供 給 電 流

Low-Level Supply Current

High-Level Supply Current

Low→High Threshold Input Current

ヒ ス テ リ シ ス Hysteresis

ICCH

IFLH

IFHL/IFLH

－ 2.20.7

0.55 0.950.75

VCC=5V

VR=3V

VCC=5V, IF=8mA, RL=280Ω

VCC=5V, IF=8mA,

VCC=5V, IOL=16mA, IF=0

VCC=5V, IF=0

IF=8mA

VCC=5V

VCC=5V, IF=8mA

 

Unit

V

mA

V

V

μＡ

μs

mA

－

mA

ロ ー レ ベ ル 出 力 電 圧

8

KI3642

－ 1.5

許 容 損 失 Power Dissipation P 75 mW

4.5 17－VCCOperating Supply Voltage － V動 作 電 源 電 圧 範 囲

L→ H伝搬時間 tPLH

tPHL －
－ 93

155H→ L伝搬時間
Low→High Propagation delay time

High→Low Propagation delay time応 答 時 間

Response Time

※ 1

※ 1,2

※ 1

※ 1

※ 4

※ 5

※ 1

※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする 
　 General tolerance unless otherwise noted
　　less than 6.0                                     ±0.1
　　6.0 to less than 18.0                        ±0.2

※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only
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③
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② : Cathode

① : Anode

＜Top view＞

15kΩ
Vcc : ③

Vout : ④

GND : ⑤

20.05-1A

フロー半田付け対応
検出精度が高い：スリット幅 0.5mm
アンプ内蔵、プルアップ抵抗内蔵タイプ
その他シリーズ
 フォトトランジスタタイプ ･･･KI3644

Suitable for flow soldering.
High resolution: slit width 0.5mm.
Built-in amplifier, Pull-up Resistor output type.
The other model;  Phototransistor type･･･KI3644

・
・
・
・

・
・
・

KI3642 は、発光側に赤外発光ダイオード、受光側にフォト IC 出
力を採用した小型透過型フォトセンサです。
Model KI3642 consist of an Infrared LED and a High sensitive Photo IC(Digital 
Output).

カード機器、両替機の物体通過検出
自動販売機、アミューズメント機器のコイン通過検出
OA機器、その他

・
・
・
・

・
・
・

Object passing for Card reader, Bill exchanger.
Coin-passing for Auto vending machine and Amusement.
Paper detection for O.A. equipment.

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

定格・特性曲線参照 
パルス幅　tw ≦ 100μｓ　Duty 比 =0.01
フロー半田付けの場合：5 秒以内。
手半田付けの場合：350℃以下。3 秒以内。
"IFLH" は出力が "Low" から "High" になる時の順電流
"IFHL" は出力が "High" から "Low" になる時の順電流

Refer to Characteristics graphs.
Pulse width tw ≦ 100μs  Duty ratio=0.01
Flow soldering condition less than 5s.
Hand soldering condition less than 3s at 350℃ .
"IFLH" represents forward current when output goes from "Low" to "High".
"IFHL" represents forward current when output goes from "High" to "Low".

※ 1．
※ 2．
※ 3．

※ 4．
※ 5．

※ 1．
※ 2．
※ 3．

※ 4．
※ 5．
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KI3642

20.05-1A

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.
・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります
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KI3644
透過型フォトセンサ Photo Interrupter

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [ Ta=25℃ **]

暗 電 流

Soldering Temperature

V

Dimension(Unit:mm)

SymbolI tem Rating Unit
IF 50 mA

IFM 1 A

VR 6 V

P 75 mW

VCEO 35 V

SymbolI tem max. Unittyp.min.
V

上昇

VF

Rise Time

下降 Fall Time

順 電 圧

逆 電 流

光 電 流

応 答 時 間
Response Time

－ 1.41.25

－ 10－

Forward Voltage

0.5 15－

－ 153

－ 1001

－ 0.4－

－ 204

Condition

VR=3V

VCE=2V, IC=2mA, RL=100Ω

VCE=5V, IF=20mA

VCE=20V

IF=40mA, IC=0.2mA

IF=20mA

入 力
I n p u t

出 力
O u t p u t

入 力
I n p u t

伝 達 特 性
C o u p l e d

出 力
O u t p u t 

VECO 6 V

Ic 20 mA

コレクタ･エミッタ間電圧

順 電 流

せ ん 頭 順 電 流
逆 電 圧

許 容 損 失

エミッタ ･ コレクタ間電圧

コ レ ク タ 電 流
コ レ ク タ 損 失 Pc 75 mW

Topr -25 ～ +85 ℃

Tstg -40 ～ +100 ℃

動 作 温 度

保 存 温 度

半 田 付 温 度

Forward Current

Peak Forward Current

Reverse Voltage

Power Dissipation

Collector-Emitter Voltage

Emitter-Collector Voltage

Collector Current

Collector Power Dissipation

Operating Temperature

Storage Temperature

Tsol 260 ℃

IR

ICEO

IC

VCE(sat)

tr

tf

mA

nA

μA

μs

Reverse Current

Dark Current

Light Current

コレクタ・エミッタ 
間 飽 和 電 圧

※ 1,2

※ 3

Collector-Emitter
Saturation Voltage

KI3644

VVFMせ ん 頭 順 電 圧 － 43Peak Forward Voltage IFM=0.5A

※ 1

※ 1

※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする 
　 General tolerance unless otherwise noted
　　less than 6.0　　　　　　　　　　±0.1
　　6.0 to less than 18.0　　　　　　  ±0.2

※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only
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③
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＜Top view＞
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+
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0.1

LED Mark

0.5(Slit width)

フロー半田付け対応
検出精度が高い：スリット幅 0.5mm
その他シリーズ
 フォト IC出力タイプ ･･･KI3642

Suitable for flow soldering.
High resolution: slit width 0.5mm.
The other model; Photo IC output type･･･KI3642

・
・
・

・
・
・

・
・
・

KI3644 は、発光側に赤外発光ダイオード、受光側にフォト
トランジスタを採用した小型透過型フォトセンサです。
Model KI3644 consist of an Infrared LED and a High sensitive Photo 
transistor. 

カード機器、両替機の物体通過検出
自動販売機、アミューズメント機器のコイン通過検出
OA機器、その他

・
・
・

Object passing for Card reader, Bill exchanger.
Coin-passing for Auto vending machine and Amusement.
Paper detection for O.A. equipment.

20.05-1A

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

定格・特性曲線参照 
パルス幅　tw ≦ 100μｓ　Duty 比 =0.01
フロー半田付けの場合：5 秒以内。
手半田付けの場合：350℃以下。3 秒以内。

Refer to Characteristics graphs.
Pulse width tw ≦ 100μs  Duty ratio=0.01
Flow soldering condition less than 5s.
Hand soldering condition less than 3s at 350℃ .

※ 1．
※ 2．
※ 3．

※ 1．
※ 2．
※ 3．
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KI3644

20.05-1A

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.
・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります
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KI3652
透過型フォトセンサ Photo Interrupter

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [Ta=25℃ **]

Dimension(Unit:mm)

IF 50 mA

IFM 1 A

VR 6 V

VCC -0.5 ～ +17 V

入 力
I n p u t

出 力
O u t p u t IO 50 mA

Po 250 mW

電 源 電 圧

順 電 流

せ ん 頭 順 電 流
逆 電 圧

出 力 電 流

許 容 損 失

Topr -25 ～ +85 ℃

Tstg -40 ～ +100 ℃

動 作 温 度

保 存 温 度

Forward Current

Peak Forward Current

Reverse Voltage

Supply Voltage

Output Current

Power Dissipation

Operating Temperature

Storage Temperature

Tsol 260 ℃半 田 付 温 度 Soldering Temperature

Symbol Rating Unit

※ 3

I tem

SymbolI tem max.Condition typ.min.

上昇

VF

Rise Time

下降 Fall Time

順 電 圧

逆 電 流

ハ イ レ ベ ル 出 力 電 圧

－ 1.41.14

－ 10－
Forward Voltage

4.9 －－

－ 0.50.1

－ 0.40.15

－ 3.81.7

－ 0.50.05

入 力
I n p u t

伝 達 特 性
C o u p l e d

出 力
O u t p u t

IR

VOL

VOH

ICCL

tr
tf

Reverse Current

Low-Level Output Voltage

High-Level Output Voltage

L → H スレッシュホールド
入 力 電 流

ロ ー レ ベ ル 供 給 電 流
ハ イ レ ベ ル 供 給 電 流

Low-Level Supply Current

High-Level Supply Current

Low→High Threshold Input Current

ヒ ス テ リ シ ス Hysteresis

ICCH

IFLH

IFHL/IFLH

－ 2.20.7

0.55 0.950.75

VCC=5V

VR=3V

VCC=5V, IF=8mA, RL=280Ω

VCC=5V, IF=8mA,

VCC=5V, IOL=16mA, IF=0

VCC=5V, IF=0

IF=8mA

VCC=5V

VCC=5V, IF=8mA

 

Unit

V

mA

V

V

μＡ

μs

mA

－

mA

ロ ー レ ベ ル 出 力 電 圧

8

KI3652

－ 1

許 容 損 失 Power Dissipation P 75 mW

4.5 17－VCCOperating Supply Voltage － V動 作 電 源 電 圧 範 囲

L→ H伝搬時間 tPLH

tPHL －
－ 93

155H→ L伝搬時間
Low→High Propagation delay time

High→Low Propagation delay time応 答 時 間

Response Time

※ 1

※ 1,2

※ 1

※ 1

※ 4

※ 5

※ 1

※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする 
　 General tolerance unless otherwise noted
　　less than 6.0　　　　　　　　　　±0.1
　　6.0 to less than 18.0　　　　　　  ±0.2

※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only
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＜Top view＞
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20.05-1A

フロー半田付け対応
検出精度が高い：スリット幅 0.5mm
アンプ内蔵、プルアップ抵抗内蔵タイプ
その他シリーズ
 フォトトランジスタタイプ ･･･KI3654

Suitable for flow soldering.
High resolution: slit width 0.5mm.
Built-in amplifier, Pull-up Resistor output type.
The other model; Phototransistor type･･･KI3654

・
・
・
・

・
・
・

KI3652 は、発光側に赤外発光ダイオード、受光側にフォト IC 出
力を採用した小型透過型フォトセンサです。
Model KI3652 consist of an Infrared LED and a High sensitive Photo IC(Digital 
Output).

カード機器、両替機の物体通過検出
自動販売機、アミューズメント機器のコイン通過検出
OA機器、その他

・
・
・
・

・
・
・

Object passing for Card reader, Bill exchanger.
Coin-passing for Auto vending machine and Amusement.
Paper detection for O.A. equipment.

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

定格・特性曲線参照 
パルス幅　tw ≦ 100μｓ　Duty 比 =0.01
フロー半田付けの場合：5 秒以内。
手半田付けの場合：350℃以下。3 秒以内。
"IFLH" は出力が "Low" から "High" になる時の順電流
"IFHL" は出力が "High" から "Low" になる時の順電流

Refer to Characteristics graphs.
Pulse width tw ≦ 100μs  Duty ratio=0.01
Flow soldering condition less than 5s.
Hand soldering condition less than 3s at 350℃ .
"IFLH" represents forward current when output goes from "Low" to "High".
"IFHL" represents forward current when output goes from "High" to "Low".

※ 1．
※ 2．
※ 3．

※ 4．
※ 5．

※ 1．
※ 2．
※ 3．

※ 4．
※ 5．
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KI3652

20.05-1A

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.
・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります
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KI3654
透過型フォトセンサ Photo Interrupter

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [ Ta=25℃ **]

暗 電 流

Soldering Temperature

V

Dimension(Unit:mm)

SymbolI tem Rating Unit
IF 50 mA

IFM 1 A

VR 6 V

P 75 mW

VCEO 35 V

SymbolI tem max. Unittyp.min.
V

上昇

VF

Rise Time

下降 Fall Time

順 電 圧

逆 電 流

光 電 流

応 答 時 間
Response Time

－ 1.41.25

－ 10－

Forward Voltage

0.5 15－

－ 153

－ 1001

－ 0.4－

－ 204

Condition

VR=3V

VCE=2V, IC=2mA, RL=100Ω

VCE=5V, IF=20mA

VCE=20V

IF=40mA, IC=0.2mA

IF=20mA

入 力
I n p u t

出 力
O u t p u t

入 力
I n p u t

伝 達 特 性
C o u p l e d

出 力
O u t p u t 

VECO 6 V

Ic 20 mA

コレクタ･エミッタ間電圧

順 電 流

せ ん 頭 順 電 流
逆 電 圧

許 容 損 失

エミッタ ･ コレクタ間電圧

コ レ ク タ 電 流
コ レ ク タ 損 失 Pc 75 mW

Topr -25 ～ +85 ℃

Tstg -40 ～ +100 ℃

動 作 温 度

保 存 温 度

半 田 付 温 度

Forward Current

Peak Forward Current

Reverse Voltage

Power Dissipation

Collector-Emitter Voltage

Emitter-Collector Voltage

Collector Current

Collector Power Dissipation

Operating Temperature

Storage Temperature

Tsol 260 ℃

IR

ICEO

IC

VCE(sat)

tr

tf

mA

nA

μA

μs

Reverse Current

Dark Current

Light Current

コレクタ・エミッタ 
間 飽 和 電 圧

※ 1,2

※ 3

Collector-Emitter
Saturation Voltage

KI3654

VVFMせ ん 頭 順 電 圧 － 43Peak Forward Voltage IFM=0.5A

※ 1

※ 1

※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする 
　 General tolerance unless otherwise noted
　　less than 6.0　　　　　　　　　　±0.1
　　6.0 to less than 18.0　　　　　　  ±0.2

※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only
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Emitter : ④

＜Top view＞
② : Cathode

① : Anode

Collector : ③

フロー半田付け対応
検出精度が高い：スリット幅 0.5mm
その他シリーズ
 フォト IC出力タイプ ･･･KI3652
Suitable for flow soldering.
High resolution: slit width 0.5mm.
The other model; Photo IC output type･･･KI3652

・
・
・

・
・
・

KI3654 は、発光側に赤外発光ダイオード、受光側にフォト
トランジスタを採用した小型透過型フォトセンサです。
Model KI3654 consist of an Infrared LED and a High sensitive Photo 
transistor. 

カード機器、両替機の物体通過検出
自動販売機、アミューズメント機器のコイン通過検出
OA機器、その他

・
・
・

・
・
・

Object passing for Card reader, Bill exchanger.
Coin-passing for Auto vending machine and Amusement.
Paper detection for O.A. equipment.

20.05-1A

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

定格・特性曲線参照 
パルス幅　tw ≦ 100μｓ　Duty 比 =0.01
フロー半田付けの場合：5 秒以内。
手半田付けの場合：350℃以下。3 秒以内。

Refer to Characteristics graphs.
Pulse width tw ≦ 100μs  Duty ratio=0.01
Flow soldering condition less than 5s.
Hand soldering condition less than 3s at 350℃ .

※ 1．
※ 2．
※ 3．

※ 1．
※ 2．
※ 3．
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KI3654

20.05-1A

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.
・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります
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KI3662
透過型フォトセンサ Photo Interrupter

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [Ta=25℃ **]

Dimension(Unit:mm)

IF 50 mA

IFM 1 A

VR 6 V

VCC -0.5 ～ +17 V

入 力
I n p u t

出 力
O u t p u t IO 50 mA

Po 250 mW

電 源 電 圧

順 電 流

せ ん 頭 順 電 流
逆 電 圧

出 力 電 流

許 容 損 失

Topr -25 ～ +85 ℃

Tstg -40 ～ +100 ℃

動 作 温 度

保 存 温 度

Forward Current

Peak Forward Current

Reverse Voltage

Supply Voltage

Output Current

Power Dissipation

Operating Temperature

Storage Temperature

Tsol 260 ℃半 田 付 温 度 Soldering Temperature

Symbol Rating Unit

※ 3

I tem

SymbolI tem max.Condition typ.min.

上昇

VF

Rise Time

下降 Fall Time

順 電 圧

逆 電 流

ハ イ レ ベ ル 出 力 電 圧

－ 1.41.1

－ 10－
Forward Voltage

4.9 －－

－ 0.50.1

－ 0.40.15

－ 3.81.7

－ 0.50.05

入 力
I n p u t

伝 達 特 性
C o u p l e d

出 力
O u t p u t

IR

VOL

VOH

ICCL

tr
tf

Reverse Current

Low-Level Output Voltage

High-Level Output Voltage

L → H スレッシュホールド
入 力 電 流

ロ ー レ ベ ル 供 給 電 流
ハ イ レ ベ ル 供 給 電 流

Low-Level Supply Current

High-Level Supply Current

Low→High Threshold Input Current

ヒ ス テ リ シ ス Hysteresis

ICCH

IFLH

IFHL/IFLH

－ 2.20.7

0.55 0.950.75

VCC=5V

VR=3V

VCC=5V, IF=5mA, RL=280Ω

VCC=5V, IF=5mA,

VCC=5V, IOL=16mA, IF=0

VCC=5V, IF=0

IF=5mA

VCC=5V

VCC=5V, IF=5mA

 

Unit

V

mA

V

V

μＡ

μs

mA

－

mA

ロ ー レ ベ ル 出 力 電 圧

5

KI3662

－ 1

許 容 損 失 Power Dissipation P 75 mW

4.5 17－VCCOperating Supply Voltage － V動 作 電 源 電 圧 範 囲

L→ H伝搬時間 tPLH

tPHL －
－ 93

155H→ L伝搬時間
Low→High Propagation delay time

High→Low Propagation delay time応 答 時 間

Response Time

※ 1

※ 1,2

※ 1

※ 1

※ 4

※ 5

※ 1

※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする 
　 General tolerance unless otherwise noted
　　less than 6.0　　　　　　　　　±0.1
　　6.0 to less than 18.0　　　　　  ±0.2

※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only

Model code

12.2 ±0.3

3 
+
-

0.2
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20.05-1B

フロー半田付け対応
検出精度が高い：スリット幅 0.5mm
アンプ内蔵、プルアップ抵抗内蔵タイプ
その他シリーズ
 入光時ローレベル出力タイプ ･･･KI3663
 フォトトランジスタタイプ ･･･KI3664
Suitable for flow soldering.
High resolution: slit width 0.5mm.
Built-in amplifier, Pull-up Resistor output type.
The other model; Low - Level output at beam detecitng type･･･KI3663
          Phototransistor type･･･KI3664

・
・
・
・

・
・
・

KI3662 は、発光側に赤外発光ダイオード、受光側にフォト IC 出
力を採用した小型透過型フォトセンサです。
Model KI3662 consist of an Infrared LED and a High sensitive Photo IC(Digital 
Output).

カード機器、両替機の物体通過検出
自動販売機、アミューズメント機器のコイン通過検出
OA機器、その他

・
・
・
・

・
・
・

Object passing for Card reader, Bill exchanger.
Coin-passing for Auto vending machine and Amusement.
Paper detection for O.A. equipment.

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

定格・特性曲線参照 
パルス幅　tw ≦ 100μｓ　Duty 比 =0.01
フロー半田付けの場合：5 秒以内。
手半田付けの場合：350℃以下。3 秒以内。
"IFLH" は出力が "Low" から "High" になる時の順電流
"IFHL" は出力が "High" から "Low" になる時の順電流

Refer to Characteristics graphs.
Pulse width tw ≦ 100μs  Duty ratio=0.01
Flow soldering condition less than 5s.
Hand soldering condition less than 3s at 350℃ .
"IFLH" represents forward current when output goes from "Low" to "High".
"IFHL" represents forward current when output goes from "High" to "Low".

※ 1．
※ 2．
※ 3．

※ 4．
※ 5．

※ 1．
※ 2．
※ 3．

※ 4．
※ 5．
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KI3662

20.05-1B

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.
・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります
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KI3663
透過型フォトセンサ Photo Interrupter

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [Ta=25℃ **]

Dimension(Unit:mm)

IF 50 mA

IFM 1 A

VR 6 V

VCC -0.5 ～ +17 V

入 力
I n p u t

出 力
O u t p u t IO 50 mA

Po 250 mW

電 源 電 圧

順 電 流

せ ん 頭 順 電 流
逆 電 圧

出 力 電 流

許 容 損 失

Topr -25 ～ +85 ℃

Tstg -40 ～ +100 ℃

動 作 温 度

保 存 温 度

Forward Current

Peak Forward Current

Reverse Voltage

Supply Voltage

Output Current

Power Dissipation

Operating Temperature

Storage Temperature

Tsol 260 ℃半 田 付 温 度 Soldering Temperature

Symbol Rating Unit

※ 3

I tem

SymbolI tem max.Condition typ.min.

上昇

VF

Rise Time

下降 Fall Time

順 電 圧

逆 電 流

ハ イ レ ベ ル 出 力 電 圧

－ 1.41.1

－ 10－
Forward Voltage

4.9 －－

－ 0.50.1

－ 0.40.15

－ 3.81.7

－ 0.50.05

入 力
I n p u t

伝 達 特 性
C o u p l e d

出 力
O u t p u t

IR

VOL

VOH

ICCL

tr
tf

Reverse Current

Low-Level Output Voltage

High-Level Output Voltage

H → L スレッシュホールド
入 力 電 流

ロ ー レ ベ ル 供 給 電 流
ハ イ レ ベ ル 供 給 電 流

Low-Level Supply Current

High-Level Supply Current

High→Low Threshold Input Current

ヒ ス テ リ シ ス Hysteresis

ICCH

IFHL

IFLH/IFHL

－ 2.20.7

0.55 0.950.75

VCC=5V

VR=3V

VCC=5V, IF=5mA, RL=280Ω

VCC=5V, IF=0

VCC=5V, IOL=16mA, IF=5mA

VCC=5V, IF=5mA

IF=5mA

VCC=5V

VCC=5V, IF=0

 

Unit

V

mA

V

V

μＡ

μs

mA

－

mA

ロ ー レ ベ ル 出 力 電 圧

5

KI3663

－ 1

許 容 損 失 Power Dissipation P 75 mW

4.5 17－VCCOperating Supply Voltage － V動 作 電 源 電 圧 範 囲

H→ L伝搬時間 tPHL

tPLH －
－ 93

155L → H伝搬時間
High→Low Propagation delay time

Low→High Propagation delay time応 答 時 間

Response Time

※ 1

※ 1,2

※ 1

※ 1

※ 4

※ 5

※ 1

※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする 
　 General tolerance unless otherwise noted
　　less than 6.0　　　　　　　　　　±0.1
　　6.0 to less than 18.0　　　　　　  ±0.2

※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only
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20.05-1A

フロー半田付け対応
検出精度が高い：スリット幅 0.5mm
アンプ内蔵、プルアップ抵抗内蔵タイプ
その他シリーズ
 入光時ハイレベル出力タイプ ･･･KI3662
 フォトトランジスタタイプ ･･･KI3664
Suitable for flow soldering.
High resolution: slit width 0.5mm.
Built-in amplifier, Pull-up Resistor output type.
The other model; High - Level output at beam detecitng type･･･KI3662
          Phototransistor type･･･KI3664

・
・
・
・

・
・
・

KI3663 は、発光側に赤外発光ダイオード、受光側にフォト IC 出
力を採用した小型透過型フォトセンサです。
Model KI3663 consist of an Infrared LED and a High sensitive Photo IC(Digital 
Output).

カード機器、両替機の物体通過検出
自動販売機、アミューズメント機器のコイン通過検出
OA機器、その他

・
・
・
・

・
・
・

Object passing for Card reader, Bill exchanger.
Coin-passing for Auto vending machine and Amusement.
Paper detection for O.A. equipment.

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

定格・特性曲線参照 
パルス幅　tw ≦ 100μｓ　Duty 比 =0.01
フロー半田付けの場合：5 秒以内。
手半田付けの場合：350℃以下。3 秒以内。
"IFHL" は出力が "High" から "Low" になる時の順電流
"IFLH" は出力が "Low" から "High" になる時の順電流

Refer to Characteristics graphs.
Pulse width tw ≦ 100μs  Duty ratio=0.01
Flow soldering condition less than 5s.
Hand soldering condition less than 3s at 350℃ .
"IFHL" represents forward current when output goes from "High" to "Low".
"IFLH" represents forward current when output goes from "Low" to "High".

※ 1．
※ 2．
※ 3．

※ 4．
※ 5．

※ 1．
※ 2．
※ 3．

※ 4．
※ 5．
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KI3663

20.05-1A

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.
・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります
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KI3664
透過型フォトセンサ Photo Interrupter

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [ Ta=25℃ **]

暗 電 流

Soldering Temperature

V

Dimension(Unit:mm)

SymbolI tem Rating Unit
IF 50 mA

IFM 1 A

VR 6 V

P 75 mW

VCEO 35 V

SymbolI tem max. Unittyp.min.
V

上昇

VF

Rise Time

下降 Fall Time

順 電 圧

逆 電 流

光 電 流

応 答 時 間
Response Time

－ 1.41.25

－ 10－

Forward Voltage

0.5 5－

－ 153

－ 1001

－ 0.4－

－ 204

Condition

VR=3V

VCE=2V, IC=2mA, RL=100Ω

VCE=5V, IF=20mA

VCE=20V

IF=40mA, IC=0.5mA

IF=20mA

入 力
I n p u t

出 力
O u t p u t

入 力
I n p u t

伝 達 特 性
C o u p l e d

出 力
O u t p u t 

VECO 6 V

Ic 20 mA

コレクタ･エミッタ間電圧

順 電 流

せ ん 頭 順 電 流
逆 電 圧

許 容 損 失

エミッタ ･ コレクタ間電圧

コ レ ク タ 電 流
コ レ ク タ 損 失 Pc 75 mW

Topr -25 ～ +85 ℃

Tstg -40 ～ +100 ℃

動 作 温 度

保 存 温 度

半 田 付 温 度

Forward Current

Peak Forward Current

Reverse Voltage

Power Dissipation

Collector-Emitter Voltage

Emitter-Collector Voltage

Collector Current

Collector Power Dissipation

Operating Temperature

Storage Temperature

Tsol 260 ℃

IR

ICEO

IC

VCE(sat)

tr

tf

mA

nA

μA

μs

Reverse Current

Dark Current

Light Current

コレクタ・エミッタ 
間 飽 和 電 圧

※ 1,2

※ 3

Collector-Emitter
Saturation Voltage

KI3664

VVFMせ ん 頭 順 電 圧 － 43Peak Forward Voltage IFM=0.5A

※ 1

※ 1

※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする 
　 General tolerance unless otherwise noted
　　less than 6.0　　　　　　　　　±0.1
　　6.0 to less than 18.0　　　　　  ±0.2

※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only
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＜Top view＞ ② : Cathode

① : Anode
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フロー半田付け対応
検出精度が高い：スリット幅 0.5mm
その他シリーズ
 フォト IC出力タイプ ･･･KI3662/3663
Suitable for flow soldering.
High resolution: slit width 0.5mm.
The other model; Photo IC output type･･･KI3662/3663

・
・
・

・
・
・

KI3664 は、発光側に赤外発光ダイオード、受光側にフォト
トランジスタを採用した小型透過型フォトセンサです。
Model KI3664 consist of an Infrared LED and a High sensitive Photo 
transistor. 

カード機器、両替機の物体通過検出
自動販売機、アミューズメント機器のコイン通過検出
OA機器、その他

・
・
・

・
・
・

Object passing for Card reader, Bill exchanger.
Coin-passing for Auto vending machine and Amusement.
Paper detection for O.A. equipment.

20.05-1A

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

定格・特性曲線参照 
パルス幅　tw ≦ 100μｓ　Duty 比 =0.01
フロー半田付けの場合：5 秒以内。
手半田付けの場合：350℃以下。3 秒以内。

Refer to Characteristics graphs.
Pulse width tw ≦ 100μs  Duty ratio=0.01
Flow soldering condition less than 5s.
Hand soldering condition less than 3s at 350℃ .

※ 1．
※ 2．
※ 3．

※ 1．
※ 2．
※ 3．
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KI3664

20.05-1A

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.
・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります

-25

60

 50

 40

 30

 20

10

  0

4

3

2

1

0

0.25

0.2

0.15

0.1

0.05

0

12

10

8

6

4

2

0

順電流低減曲線

Fo
rw

ar
d 

Cu
rre

nt
    

 I F（
m

A）

Ambient Temperature　Ta（℃）
50250 8575 100

-25

Co
lle

ct
or

 C
ur

re
nt

    
 I C（

m
A）

50250 75 100

Co
lle

ct
or

 C
ur

re
nt

    
 I C（

m
A）

Co
lle

ct
or

 C
ur

re
nt

    
 I C（

m
A）

Forward Current   IF（mA）
3020100 40 50

-25

15

75

120

 100

 80

 60

 40

20

  0

コレクタ損失低減曲線

Co
lle

ct
or

 Po
w

er
 D

iss
ip

at
io

n 
  P

C（
m

W
）

Ambient Temperature  Ta（℃）
50250 8575 100

応答時間ー負荷抵抗特性 (代表例)

100

   10

   1

  0.1

OUT

IN

90%

10%

td
tr ts tf

tdtd

ts

tr

VCE=2V
IC=2ｍA
Ta=25℃

Re
sp

on
se

 Ti
m

e 
 （

μ
s）

Load Resistance　RL（kΩ）
0.01 0.1 1 10

Ambient Temperature　Ta（℃）

光電流ー順電流特性（代表例）

周波数特性（代表例）

102 103 104 105 106

5

0

-5

-10

-15

-20

Vo
lta

ge
 G

ai
n　

A V
 （

dB
）

Frequency 　f（Hz）

暗電流ー周囲温度特性（代表例）

-25 1007550250

10-6

10-7

10-8

10-9

10-10Co
lle

ct
or

 D
ar

k C
 u

rre
nt

    
I C

EO
 （

A）

Ambient Temperature　Ta（℃）

100

  50

  0

X

-1 1 2-1.5 -0.5 0.5 1.5 2.50

Y
IF=20mA
VCE=5 V
Ta=25℃　

IF=20mA
VCE=5 V
Ta=25℃　

検出位置特性（代表例）

Detecting Position　d（mm）

Re
lat

ive
 C

ol
lec

to
r C

ur
re

nt
（

%
）

-2-3 -1 0 1 2 3 4 5

Beam axis

Object

 d -   +
0　

0　
 d

Be
am

 ax
is

Object

-  　
 +

7

6

5

4

3

2

1

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Collector-Emitter Voltage  VCE（V）

光電流ーコレクタ･エミッタ間電圧特性（代表例）

コレクタ･エミッタ間飽和電圧ー周囲温度特性（代表例）

VCE=5V
Ta=25℃

IF=20mA
VCE=5V

せん頭順電流ーデューティ比

1000

 100

10Pe
ak

 Fo
rw

ar
d 

Cu
rre

nt
   I

FM
  （

m
A）

Duty Ratio
10-2 10-1 1

Pulse width ≤100µs
Ta=25℃

Ta=75℃

-25℃

0℃

25℃

0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5
1

10

100
50℃

Forward Voltage　V F  （V）

順電流ー順電圧特性 (代表例)

Fo
rw

ar
d 

Cu
rre

nt
　

I F（
m

A）

 Ta=25℃

10mA

20mA

30mA

40mA

IF=50mA

-25

Co
llec

tor
-Em

itte
r S

atu
rat

ion
 Vo

lta
ge

   V
CE

(sa
t)（

V）

50250 75 100

Ambient Temperature　Ta（℃）

IF=40mA
IC=0.5mA

tf

RLRD 

VCC

OUTIN

VCE=2V
IC=2ｍA
Ta=25℃

RL=10kΩ

100Ω

VCE =20V

1kΩ

光電流ー周囲温度特性（代表例）

透
過
型

86



KI3674
透過型フォトセンサ Photo Interrupter

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [ Ta=25℃ **]

暗 電 流

Soldering Temperature

V

Dimension(Unit:mm)

SymbolI tem Rating Unit
IF 50 mA

IFM 1 A

VR 6 V

P 75 mW

VCEO 35 V

SymbolI tem max. Unittyp.min.
V

上昇

VF

Rise Time

下降 Fall Time

順 電 圧

逆 電 流

光 電 流

応 答 時 間
Response Time

－ 1.41.25

－ 10－

Forward Voltage

0.5 5－

－ 153

－ 1001

－ 0.4－

－ 204

Condition

VR=3V

VCE=2V, IC=2mA, RL=100Ω

VCE=5V, IF=20mA

VCE=20V

IF=40mA, IC=0.5mA

IF=20mA

入 力
I n p u t

出 力
O u t p u t

入 力
I n p u t

伝 達 特 性
C o u p l e d

出 力
O u t p u t 

VECO 6 V

Ic 20 mA

コレクタ･エミッタ間電圧

順 電 流

せ ん 頭 順 電 流
逆 電 圧

許 容 損 失

エミッタ ･ コレクタ間電圧

コ レ ク タ 電 流
コ レ ク タ 損 失 Pc 75 mW

Topr -25 ～ +85 ℃

Tstg -40 ～ +100 ℃

動 作 温 度

保 存 温 度

半 田 付 温 度

Forward Current

Peak Forward Current

Reverse Voltage

Power Dissipation

Collector-Emitter Voltage

Emitter-Collector Voltage

Collector Current

Collector Power Dissipation

Operating Temperature

Storage Temperature

Tsol 260 ℃

IR

ICEO

IC

VCE(sat)

tr

tf

mA

nA

μA

μs

Reverse Current

Dark Current

Light Current

コレクタ・エミッタ 
間 飽 和 電 圧

※ 1,2

※ 3

Collector-Emitter
Saturation Voltage

KI3674

VVFMせ ん 頭 順 電 圧 － 43Peak Forward Voltage IFM=0.5A

※ 1

※ 1

※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする 
　 General tolerance unless otherwise noted
　　less than 6.0　　　　　　　　　　±0.1
　　6.0 to less than 18.0　　　　　　  ±0.2

※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only
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フロー半田付け対応
検出精度が高い：スリット幅 0.5mm

Suitable for flow soldering.
High resolution: slit width 0.5mm.

・
・

・
・
・

KI3674 は、発光側に赤外発光ダイオード、受光側にフォト
トランジスタを採用した小型透過型フォトセンサです。
Model KI3674 consist of an Infrared LED and a High sensitive Photo 
transistor. 

カード機器、両替機の物体通過検出
自動販売機、アミューズメント機器のコイン通過検出
OA機器、その他

・
・

・
・
・

Object passing for Card reader, Bill exchanger.
Coin-passing for Auto vending machine and Amusement.
Paper detection for O.A. equipment.

20.05-1A

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

定格・特性曲線参照 
パルス幅　tw ≦ 100μｓ　Duty 比 =0.01
フロー半田付けの場合：5 秒以内。
手半田付けの場合：350℃以下。3 秒以内。

Refer to Characteristics graphs.
Pulse width tw ≦ 100μs  Duty ratio=0.01
Flow soldering condition less than 5s.
Hand soldering condition less than 3s at 350℃ .

※ 1．
※ 2．
※ 3．

※ 1．
※ 2．
※ 3．
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KI3674

20.05-1A

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.
・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります
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透過型フォトセンサ　防塵・防滴タイプ Photo Interrupter - Dust/Drip　proof type

KI3700/3701/3710/3711

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [Vcc=5V or 12V,Ta=25℃ **]

Dimension(Unit:mm)

SymbolI tem
Rating

Unit

電 源 電 圧 Supply Voltage VCC 6 V

ロ ー レ ベ ル 出 力 電 流 Low-Level Output Current IOL mA

動 作 温 度 Operating Temperature Topr ℃

保 存 温 度 Storage Temperature Tstg

50

-20 ～ +75

-40 ～ +80 ℃

Model Mode Condi t ion

KI3700/3711

High

入光時   at Beam detecting
KI3701/3710

Low

入光時   at Beam detecting

SymbolI tem
max.

Condition
typ.min.

動 作 電 源 電 圧

ロ ー レ ベ ル 供 給 電 流

ハ イ レ ベ ル 供 給 電 流

ロ ー レ ベ ル 出 力 電 圧

ハ イ レ ベ ル 出 力 電 圧

応 答 時 間

Supply Voltage

Low-Level Supply Current

High-Level Supply Current

Low-Level Output　 
Voltage

High-Level Output　 
Voltage

上昇

ICCL

ICCH

VOL

VOH

tr

tf

KI3700/3711

KI3701/3710

VCC

Rise Time

下降 Fall TimeResponse Time

10.8 13.212.0

Unit

V

mA

mA

V

V

μs

－

－

－

VCCx0.9

－

－

－

－

VCCx0.9

－

25

25

0.4

－

－

25

25

0.4

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
0.86

0.03

Shutter in

Shutter in

w/o Shutter

w/o Shutter

Shutter in

Shutter in

w/o Shutter

w/o Shutter

遮光時
遮光時

入光時

入光時

遮光時
遮光時

入光時

入光時

KI3700/3701/3710/3711

KI3700/3701 KI3710/3711

13.5

KI3700
KI3701

KI3710
KI3711

KI3700
KI3701

KI3710
KI3711

KI3700
KI3701

KI3710
KI3711

5.55.04.5

KI3700/3711

KI3701/3710

KI3700/3711

KI3701/3710

KI3700/3711

KI3701/3710

－

Beam axis

：Vcc

：Vout

：GND

15
KΩ

R1

PICLED

123

1

2

3

28

18

(7
0)

18
8

3

(1
5)

(2
2)

2.4

JST: SMR-03VAALF

型名枝番 コネクタメーカー : コネクタ品番 
Model variation Connector manufacturer : Connector P/N

25

2×   3.2 (Hole)

5.5

0.5

6

9
15
21

※ リード線/Wire: UL1061AWG#26
※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする 
　 General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0 ±0.2
　　5.0 to less than 15.0 ±0.3
　　15.0 or over ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only

JST: 03T-JWPF-VSLE-SAA02LF

90%

10%

KI3700/3711

90%

10%

KI3701/3710
INPUT　INPUT　

OUTPUT

OUTPUT

※ 1．電源電圧条件：KI3700/3701- 12V

防塵・防滴構造（IP64 相当）
※コネクタ部－AALF 非防滴仕様

AA02LF 防滴仕様 
FA センサより安価 
可視光カット樹脂使用の防塵構造
抜け防止強ロック機構付きコネクタ採用
検出ギャップが8mm、深さ18mm で大きな物でも検出可能
Dust and Drip proof type : IP64equivalent.
Note)AALF model connector-Non drip proof.

AA02LF model connector-Drip proof.
High cost performance to FA sensor 
Dust proof: Visible Light cut resin
with secure locking structure connector.
Slot width-8mm, Slot depth-18mm

・

・
・ 
・
・

・
・

KI3700/3701/3710/3711 は ､ 赤外発光ダイオードと受光素子
にフォト IC( デジタル出力 ) を組合せ防滴・防塵性能を達
成した透過型フォトセンサです。
Model KI3700/3701/3710/3711 consist of an Infrared LED and a High 
sensitive Photo IC(Digital Output).

FAシステム
医療機器、アミューズメント、自動販売機等の液体
使用箇所への物体検知

・

・
・ 
・
・

・
・

FA system
Object passing at sweating area in Medical equipments, 
Amusement machine and Auto vending machine 

20.03-1C

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

※ 1

Vcc condition

※ 2

※ 2．IOL=16mA

< ご使用上の注意 >
センサ近くの Vcc-GND 間に 0.01μF 以上のバイパスコン
デンサを付けて使用されることを推奨致します。

<Operation Notice>
We recommend to use with 0.01μF of bypass capacitor 
between Vcc and GND and nearby of sensor.

当センサは防滴構造ですが、光軸面に結露または水滴
が付着しますと動作が不安定になる可能性があります。
光軸面に結露、水滴が付着しましたら、十分に拭き取
ってからご使用下さい。

Although this sensor has a drip-proof structure, condensation 
or water droplets on the optical axis surface may cause 
unstable operation.
If condensation or water droplets are on the optical axis 
surface, wipe them off thoroughly before use.

KI3710/3711-   5V
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KI3700/3701/3710/3711

20.03-1C

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.

・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります
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KI3720
透過型フォトセンサ  横スリットタイプ Photo Interrupter - Sideways slit type

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [ Ta=25℃ **]

暗 電 流

Dimension(Unit:mm)

SymbolI tem Rating Unit

IF 50 mA

IFP 1 A

VR 5 V

P 75 mW

VCEO 30 V

SymbolI tem max. Unittyp.min.

V

上昇

VF

Rise Time

下降 Fall Time

順 電 圧

逆 電 流

光 電 流

応 答 時 間
Response Time

－ 1.51.2

－ 10－

Forward Voltage

0.3 －－

－ －22

－ 0.1－

－ 0.4－

－ －24

Condition

VR=3V

VCC=5V,IC=0.3mA,RL=1kΩ

VCE=5V, IF=20mA

VCE=10V, 0 lx

IF=20mA, IC=0.15mA

IF=20mA

発 光 側
E m i t t e r

受 光 側
D e t e c t o r

発 光 側
E m i t t e r

伝 達 特 性
C o u p l e d

受 光 側
D e t e c t o r 

VECO 5 V

Ic 20 mA

コレクタ･エミッタ間電圧

順 電 流

パ ル ス 順 電 流
逆 電 圧

許 容 損 失

エミッタ ･ コレクタ間電圧

コ レ ク タ 電 流
コ レ ク タ 損 失 Pc 75 mW

Topr -20 ～ +85 ℃

Tstg -30 ～ +85 ℃

動 作 温 度

保 存 温 度

半 田 付 温 度

Forward Current

Pulse Forward Current

Reverse Voltage

Power Dissipation

Collector-Emitter Voltage

Emitter-Collector Voltage

Collector Current

Collector Power Dissipation

Operating Temperature

Storage Temperature

Soldering Temperature Tsol 330 ℃

IR

ICEO

IC

VCE(sat)

tr

tf

V

mA

μA

μA

μs

Reverse Current

Dark Current

Light Current

※ 1

※ 2

KI3720

コレクタ・エミッタ 
間 飽 和 電 圧

Collector-Emitter
Saturation Voltage

半田領域
Solder Area

1mm以上 / min. 1mm

1

2 3

4

LED Mark

(S
lit
 w
idt
h)

Beam
 axis

：Collector

：Emitter

Cathode:

Anode:
10
.6

4.
6

11.4
2.2

(7.8)

(1
2.
7)

4×0.4

1

 (7
.8
) 

A

A

2

2×(C )1

2× 1.66

②

①

③

④

0.
5

0.
2

2

4

8

4×0.45 2×(C )0.3

7

 (2.54) 

 (3) 

section A-A

※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする 
　 General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0 ±0.2
　　5.0 to less than 15.0 ±0.3
　　15.0 or over ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only

半田付け取扱注意

検出精度が高い：横スリット幅 0.2mm
位置決めボス付き
High resolution to object position. Sideways slit 0.2mm 
Boss to fix the accurate position.

・
・

・
・
・

KI3720 は、発光側に赤外発光ダイオード、受光側にフォト
トランジスタを採用した透過型フォトセンサです。
Model KI3720 consists of an Infrared LED and a High sensitive Photo 
transistor.

カード機器、両替機の物体通過検出
自動販売機、アミューズメント機器のコイン通過検出
OA機器、その他

・
・

・
・
・

Object passing for Card reader, Bill exchanger.
Coin-passing for Auto vending machine and Amusement.
Paper detection for O.A. equipment

20.03-1A

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

※ 1．パルス幅　tw ≦ 100μs　Duty 比 =0.01
※ 2．パッケージ下面より 1mm 以上の位置で 2 秒以内（上図参照）
  手半田付けのみ可 ( フロー半田付け不可 )

※ 1．Pulse width tw ≦ 100μs  Duty ratio=0.01
※ 2．Soldering condition  less than 2s. at 1mm over from
           body.  Flow Soldering unsupported.
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KI3720

20.03-1A　

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.　　　
・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります
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KI3740/3741
透過型フォトセンサ  横スリットタイプ Photo Interrupter - Sideways slit type

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [Vcc=5V,Ta=25℃ **]

Dimension(Unit:mm)

IF 50 mA

IFP 1 A

VR 5 V

VCC 17 V

発 光 側
E m i t t e r

受 光 側
D e t e c t o r IOL 16 mA

Po 175 mW

電 源 電 圧

順 電 流

パ ル ス 順 電 流

逆 電 圧

ロ ー レ ベ ル 出 力 電 流

出 力 許 容 損 失

Topr -20 ～ +85 ℃
Tstg -30 ～ +85 ℃

動 作 温 度

保 存 温 度

Forward Current

Pulse Forward Current

Reverse Voltage

Supply Voltage

Low-Level Output Current

Output Power Dissipation

Operating Temperature

Storage Temperature

Tsol 330 ℃半 田 付 温 度 Soldering Temperature

Symbol Rating Unit

※ 1

※ 2

I tem

SymbolI tem max.Condition typ.min.

上昇

VF

Rise Time

下降 Fall Time

順 電 圧

逆 電 流

ハイレベル出力電圧

応 答 時 間
Response Time

－ 1.51.2

－ 10－

Forward Voltage

VCCx0.9 －－

－ －0.1

－ 0.40.15

－ 3.4－

－ －0.05

発 光 側
E m i t t e r

伝 達 特 性
C o u p l e d

受 光 側
D e t e c t o r

IR

VOL

VOH

ICCL

tr

tf

Reverse Current

Low-Level Output 
Voltage
High-Level Output 
Voltage

スレッシュホールド
入 力 電 流

ローレベル供給電流

ハイレベル供給電流

Low-Level Supply 
Current
High-Level Supply 
Current

Threshold Input　
Current

ヒ ス テ リ シ ス Hysteresis

ICCH

IFLH

IFHL

IFHL/IFLH

（IFLH/IFHL）

－ 2.2－

－ －0.65

－ －
VCC=5V

VR=3V

VCC=5V, IF=20mA,RL=280Ω

RL=47kΩ, IF=15mA(IF=0)

IOL=16mA,IF=0 (IF=15mA)

VCC=5V, IF=0 (IF=15mA)

IF=20mA

VCC=5V

VCC=5V, IF=15mA (IF=0)

 

Unit

V

mA

V

V

μＡ

μs

mA

－

mA

ローレベル出力電圧

Low → High

High → Low

KI3740

KI3741

10

10

KI3740/3741

KI3740 High 入光時   at Beam detecting
KI3741 Low 入光時   at Beam detecting

Model Mode Condi t ion

－ －

半田領域
Solder Area

1mm以上 / min. 1mm

LED Mark

(S
lit
 w
id
th
)

Cathode:

：GND

：Vcc

：Vout
Anode: 1

2

5

3

4

 （1.5） 
 （11.65） 

 （
1.
5）
 

 5- 0.4 

 （
12
.5
）
 

 5 
 15 

 7
.5
 

 2.5 

 0
.7
 

 2.5 

 6.6  2- 0.7

②

①

③

⑤

④

 5 

 (2.54) 
 5.2 

 5- 0.45 

 (2) 

 (2
.3
) 

 0
.5
 

 6 

 1
.5
 Beam

 axis

+ー　 0.1

※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする 
　 General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0 ±0.2
　　5.0 to less than 15.0 ±0.3
　　15.0 or over ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only

半田付け取扱注意

20.03-1A

フロー半田付け対応
アンプ内蔵型
検出溝幅 5mm、横スリット幅 0.5mm 
その他シリーズ
 フォトトランジスタタイプ ･･･KI3744
Suitable for flow soldering.
Built-in amplifier.
Wide Slot width-5mm. Sideways slit width-0.5mm
The other model; Phototransistor type･･･KI3744

・
・
・
・

・
・
・

KI3740/3741 は、発光側に赤外発光ダイオード、受光側にフォ
ト IC出力を採用した透過型フォトセンサです。
Model KI3740/3741 consist of an Infrared LED and a High sensitive Photo 
IC(Digital Output).

カード機器、両替機の物体通過検出
自動販売機、アミューズメント機器のコイン通過検出
OA機器、その他

・
・
・
・

・
・
・

Object passing for Card reader, Bill exchanger.
Coin-passing for Auto vending machine and Amusement.
Paper detection for O.A. equipment.

< ご使用上の注意 >
センサ近くの Vcc-GND 間に 0.01μF 以上のバイパスコンデンサを
付けて使用されることを推奨致します。
<Operation Notice>
We recommend to use with min. 0.01μF of bypass capacitor between 
Vcc and GND and nearby of sensor.

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

※ 1．パルス幅　tw ≦ 100μs　Duty 比 =0.01
※ 2．手半田の場合：パッケージ下面より 1mm 以上の位置で 

2 秒以内。 
フロー半田の場合：260℃以下。パッケージ下面より 1mm
以上の位置で 5 秒以内（上図参照）

※ 1．Pulse width tw ≦ 100μs  Duty ratio=0.01
※ 2．Soldering condition  less than 2s. at 1mm over from 

 body.  Flow Soldering should be less than 5s. at 1mm   
 over from body at 260 degree C or less. 

(  )=KI3741
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KI3740/3741

20.03-1A

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　 　　　　 ・Specifications are subject to change without notice.

・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります
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Load Resistance　R L（kΩ）

検出位置特性1(代表例) KI3741 検出位置特性2(代表例) KI3741

検出位置特性1(代表例) KI3740

検出位置特性2(代表例) KI3740
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KI3744
透過型フォトセンサ  横スリットタイプ Photo Interrupter - Sideways slit type

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [Ta=25℃ **]

Dimension(Unit:mm)

SymbolI tem Rating Unit

IF 50

AIFP 1

mA

VR 5 V

P 75

VCEO 30

SymbolI tem max. Unittyp.min.

V

上昇

VF

Rise Time

下降 Fall Time

順 電 圧

逆 電 流

光 電 流

応 答 時 間
Response Time

－ 1.51.2

－ 10－

Forward Voltage

0.5 －－

－ －15

－ 0.1－

－ 0.4－

－ －17

Condition

VR=3V

 VCC=5V,IC=0.5mA,RL=1kΩ

VCE=5V, IF=20mA

VCE=10V, 0 lx

IF=20mA, IC=0.25mA

IF=20mA

発 光 側
E m i t t e r

受 光 側
D e t e c t o r

発 光 側
E m i t t e r

伝 達 特 性
C o u p l e d

受 光 側
D e t e c t o r

VECO 5

Ic 20

コレクタ･エミッタ間電圧

順 電 流

パ ル ス 順 電 流
逆 電 圧

許 容 損 失

エミッタ ･ コレクタ間電圧
コ レ ク タ 電 流
コ レ ク タ 損 失 Pc 75

Topr -20 ～ +85 ℃

Tstg -30 ～ +85 ℃

動 作 温 度

保 存 温 度

半 田 付 温 度

Forward Current

Pulse Forward Current

Reverse Voltage

Power Dissipation

Collector-Emitter Voltage

Emitter-Collector Voltage

Collector Current

Collector Power Dissipation

Operating Temperature

Storage Temperature

Soldering Temperature Tsol 330 ℃

IR

ICEO

IC

VCE(sat)

tr

tf

V

mA

μＡ
μＡ

μs

Reverse Current

Dark Current

Light Current

※ 1

※ 2

mA

mW

mW

V

V

KI3744

コレクタ・エミッタ 
間 飽 和 電 圧

Collector-Emitter
Saturation Voltage

暗 電 流

0.1

LED Mark

(S
lit
 w
id
th
)

 （11.65） 

 （
1.
5）
 

 4- 0.4 

 （
12
.5
）
 

 5 
 15 

 7
.5
 

 2.5 

 0
.7
 

 2.5 

 6.6  2- 0.7
②

① ③

④

 5 

 (2.54) 
 5.2 

 4- 0.45 

 (2) 

 (2
.3
) 

 0
.5
 

 6 

 1
.5
 

Beam
 axis

+ー

1

2

3

4

：Collector

：Emitter

Cathode:

Anode:

※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする 
　 General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0 ±0.2
　　5.0 to less than 15.0 ±0.3
　　15.0 or over ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only

半田領域
Solder Area

1mm以上 / min. 1mm

半田付け取扱注意

フロー半田付け対応
検出溝幅 5mm、横スリット幅 0.5mm
その他シリーズ 

フォト 出力タイプ ･･･ KI3740/3741 
Suitable for flow soldering.
Wide Slot width-5mm. Sideways slit width-0.5mm
The other model; Photo IC output type･･･KI3740/KI3741

・
・
・

・
・
・

KI3744 は ､ 発光側に赤外発光ダイオード、受光側にフォト
トランジスタを採用した透過型フォトセンサです ｡
Model KI3744 consists of an Infrared LED and a High sensitive Photo 
transistor(Analog output).

カード機器、両替機の物体通過検出
自動販売機、アミューズメント機器のコイン通過検出
ＯＡ機器、その他

・
・
・

・
・
・

Object passing for Card reader, Bill exchanger.
Coin-passing for Auto vending machine and Amusement.
Paper detection for O.A. equipment.

20.03-1A

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

※ 1．パルス幅　tw ≦ 100μs　Duty 比 =0.01
※ 2．手半田の場合：パッケージ下面より 1mm 以上の位置で
            2 秒以内。
　　  フロー半田の場合：260℃以下。パッケージ下面より 1mm

以上の位置で 5 秒以内（上図参照）

※ 1．Pulse width tw ≦ 100μs  Duty ratio=0.01
※ 2．Soldering condition  less than 2s. at 1mm over from 

 body.  Flow Soldering should be less than 5s. at 1mm   
 over from body at 260 degree C or less. 
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KI3744

20.03-1A

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.

・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります
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応答時間ー負荷抵抗特性（代表例）

Re
sp
on
se
 T
im
e　
（
μ
s）

Load Resistance　R L（kΩ）

光電流ー周囲温度特性（代表例）

Ambient Temperature　T a（℃）
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KI3750/3751
透過型フォトセンサ Photo Interrupter 

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [Vcc=5V,Ta=25℃ **]

Dimension(Unit:mm)

SymbolI tem
Rating

Unit

電 源 電 圧 Supply Voltage VCC 6 V

ロ ー レ ベ ル 出 力 電 流 Low-Level Output Current IOL mA

動 作 温 度 Operating Temperature Topr ℃

保 存 温 度 Storage Temperature Tstg

50

-20 ～ +75

-40 ～ +80 ℃

Model Mode Condi t ion
KI3750

Low

入光時   at Beam detecting

KI3751

High

入光時   at Beam detecting

SymbolI tem
max.

Condition
typ.min.

動 作 電 源 電 圧

ロ ー レ ベ ル 供 給 電 流

ハ イ レ ベ ル 供 給 電 流

ロ ー レ ベ ル 出 力 電 圧

ハ イ レ ベ ル 出 力 電 圧

応 答 時 間

Supply Voltage

Low-Level Supply Current

High-Level Supply Current

Low-Level Output　 
Voltage

High-Level Output　 
Voltage

上昇

ICCL

ICCH

VOL

VOH

tr

tf

KI3750

KI3751

VCC

Rise Time

下降 Fall TimeResponse Time

4.5 5.55.0

Unit

V

mA

mA

V

V

μs

－

－

－

VCCx0.9

－

－

－

－

VCCx0.9

－

25

25

0.4

－

－

25

25

0.4

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
1.47

0.02

Shutter in

Shutter in

w/o Shutter

Shutter in

Shutter in

w/o Shutter

w/o Shutter

遮光時

遮光時
入光時

遮光時、

遮光時、

入光時、
入光時、

KI3750/3751

KI3750/3751

KI3750
KI3751

KI3750
KI3751

KI3750
KI3751

KI3750

KI3751

KI3750

KI3751

KI3750

KI3751

RL=15kΩ

出 力 電 圧 Output Voltage VO V28

－

w/o Shutter入光時

IOL=16mA

RL=47kΩ

IOL=16mA

RL=47kΩ

JST: B03B-PASKAALF

型名枝番 コネクタメーカー : コネクタ品番 
Model variation Connector manufacturer : Connector P/N

：Vcc

：Vout

：GND

1

3

2

1 2 3

Beam axis

0.5（Slit with）

 2×

6
.4

2
.9

C 0 .3

5
.1

6
.5

1
1

.5

5

5
.5

1 5

1
.2

5

7 .5

8

1 .5

3 .2

4 .5

6

3

2 1 .4

2 × (R )

1 5 .4

8 .4

8
.5

6

※指示無き寸法公差は下記の通りとする
　General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0  ±0.2
　　5.0 to less than 15.0 ±0.3
　　15.0 or over  ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only

t f t r

KI3751

90%

10%

INPUT　
OUTPUT90%

10%

tr t f

KI3750
INPUT　

OUTPUT

・
・

・
・
・
・

KI3750/3751 は ､ 赤外発光ダイオードと受光素子にフォト
IC(デジタル出力 )を組合せた小型透過型フォトセンサです。

Model KI3750/3751 are compact size of Photo Interrupter and consist of 
an Infrared LED and a Photo IC.

カード機器、両替機の物体通過検出
自動販売機、アミューズメント機器のコイン通過検出
券売機の用紙通過検出
ＯＡ機器、その他

・
・

・
・
・
・

Object passing for Card reader, Bill exchanger.
Coin-passing for Auto vending machine and Amusement.
Object passing in Auto vender and Ticket vending machine.
Paper detection for O.A. equipment.

20.03-1B

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

アンプ内蔵、オープンコレクタ出力タイプ
抜け防止強ロック機構付きコネクタ採用
Built-in amplifier, Open collector output type.
with secure locking structure connector.
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KI3750/3751

20.03-1B

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.

・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります
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OUTPUT
“L”

OUTPUT
“H”

OUTPUT
“L”

OUTPUT
“H”

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Object

d

Vcc=5V
Ta=25℃

Vcc=5V
Ta=25℃

d

Ob
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ct
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KI3780/3781
透過型フォトセンサ　スナップインタイプ Photo Interrupter - Snap-in type

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [Vcc=5V,Ta=25℃ **]

Dimension(Unit:mm)

SymbolI tem Rating Unit
電 源 電 圧 Supply Voltage VCC 6 V

ロ ー レ ベ ル 出 力 電 流 Low-Level Output Current IOL 50 mA

出 力 電 圧 Output Voltage VO 28 V

動 作 温 度 Operating Temperature Topr -20 ～ +75 ℃

保 存 温 度 Storage Temperature Tstg -40 ～ +80 ℃

Model Mode Condi t ion
KI3780 High 入光時   at Beam detecting

KI3781 Low 入光時   at Beam detecting

SymbolI tem max. UnitCondition typ.min.

V動 作 電 源 電 圧

ロ ー レ ベ ル 供 給 電 流

ハ イ レ ベ ル 供 給 電 流

ロ ー レ ベ ル 出 力 電 圧

ハ イ レ ベ ル 出 力 電 圧

応 答 時 間

Supply Voltage

Low-Level Supply Current

High-Level Supply Current

Low-Level Output　 
Voltage

High-Level Output　 
Voltage

上昇

ICCL

ICCH

VOL

VOH

tr

tf

KI3780

KI3781

KI3780

KI3781

KI3780

KI3781

KI3780

KI3781

VCC

Rise Time

下降 Fall TimeResponse Time

4.5 5.55.0

mA
Shutter in － 25－

mA
Shutter in

－ 25－

V
Shutter in － 0.4－

V
w/o Shutter VCCx0.9 －－

μs
－ －

w/o Shutter － 25－
w/o Shutter

遮光時

遮光時、IOL=16mA

入光時、RL=47kΩ

遮光時

入光時
入光時

入光時、IOL=16mA

遮光時、RL=47kΩ

－ 25－

w/o Shutter － 0.4－

Shutter in VCCx0.9 －－

RL=15kΩ － －
1.47

0.02

KI3780/3781

－

90%
10%

90%
10%

trt f

KI3780

tr t f

INPUT INPUT

OUTPUT OUTPUT

KI3781

：Vcc

：GND

R1

：Vo

PIC1LED1

1

2

3

JST:S3B-PH-KAALF

型名枝番 コネクタメーカー : コネクタ品番 
Model variation Ｃｏｎｎｅｃｔｏｒ manufacturer : Connector P/N

LED Mark

(Slit width)

1
2
3

Beam axis

10
.3

0.5 8.8

5
(15)
17

3.5
12

.6

2.8
6 3

5.
4

17
3

0.
1

1.3
0.

1
1.1

0.
1

1.7 1.3

4- R0.5

9.
5

(7.65)

6

0.6 7.65 0.6
+ 0.2
-  0.1

+ 0.2
-  0.1

8

※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする 
　 General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0 ±0.2
　　5.0 to less than 15.0 ±0.3
　　15.0 or over ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only

アンプ内蔵、オープンコレクタ出力タイプ
検出精度が高い：スリット幅 0.5mm 
LED制限抵抗内蔵タイプ
Built-in amplifier, Open collector output type
High-resolution : slit width 0.5mm (Detector side)
Built in resistor for LED drive

・
・
・

・
・
・
・

KI3780/3781 は ､ 発光側に赤外発光ダイオード、受光側にフ
ォト IC（デジタル出力）を組合わせた透過型フォトセンサ
です。
Model KI3780/KI3781 consist of an Infrared LED and a High sensitive 
Photo IC(Digital Output).

カード機器、両替機の物体通過検出
自動販売機、アミューズメント機器のコイン通過検出
券売機の用紙通過検出
ＯＡ機器、その他

・
・
・

・
・
・
・

Object passing for Card reader, Bill exchanger.
Coin-passing for Auto vending machine and Amusement.
Object passing in Auto vender and Ticket vending machine.
Paper detection for O.A. equipment.

20.03-1A

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

< ご使用上の注意 >
センサ近くの Vcc-GND 間に 0.01μF 以上のバイパスコンデンサを
付けて使用されることを推奨致します。
<Operation Notice>
We recommend to use with 0.01μF of bypass capacitor between Vcc and 
GND and nearby of sensor.
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jpお問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KI3780/3781

20.03-1A

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.

・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります

VCC=5V
Ta=25℃

VCC=5V
Ta=25℃

VCC=5V
Ta=25℃

VCC=5V
Ta=25℃

1

0.5

0.2

0.1

0.05

0.02

0.01

VCC=5V
Ta=25℃

60

50

40

30

20

10

  0
75

Plate Insert

Lo
w
-le
ve
l O
ut
pu
t C
ur
re
nt
　
I O
L（
m
A
）

Ambient Temperature　T a（℃） Detecting Distance　d（mm）

OUTPUT
“L”

OUTPUT
“H”

OUTPUT
“L”

OUTPUT
“H”

OUTPUT
“L”

OUTPUT
“H”

OUTPUT
“L”

OUTPUT
“H”

Lo
w
-le
ve
l O
ut
pu
t V
ol
ta
ge
　
V
O
L（
V
）

Low-level Output Current　IOL（mA）

Detecting Distance　d（mm） Detecting Distance　d（mm）Detecting Distance　d（mm）

How to install t=1.0mm t=1.2mm t=1.6mm

-20 0 20 40 60 80 100

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

1 3 5 10 30 50 100 

Object

d

Object

d

ローレベル出力電流低減曲線
 

ローレベル出力電圧ー
ローレベル出力電流特性（代表例） 検出位置特性1（代表特性） KI3780

検出位置特性2（代表特性） KI3780 検出位置特性1（代表特性） KI3781 検出位置特性2（代表特性） KI3781

・取付板のプレス側から取付けを推奨します。
・We recommend to mount the sensor from 
 pressed surface of plate.

・実際に取り付けてガタツキ度合いをご確認され
 取り付け方法を決定下さい。
・The actual tolerance should be confirmed 
 after setting of sensor

推奨取付穴寸法図
Recommended installation to mounting holes

17
.1

3.
7

17
.1

7.6

6.
2

6.
2

7.6

17
.1

7.6

7.
5

7.
5

3.
7

d

O
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t

d

O
bj
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t
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KI3890
透過型フォトセンサ  防塵タイプ Photo Interrupter　-　Dust proof type 

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [ Ta=25℃ **]

Dimension(Unit:mm)

SymbolI tem Rating Unit

IF 50

IFP 1

VR 5 V

P 75 mW

VCEO 30 V

SymbolI tem max. UnitCondition typ.min.

V

上昇

VF

Rise Time

下降 Fall Time

順 電 圧

逆 電 流

光 電 流

応 答 時 間
Response Time

－ 1.51.2

－ 10－
Forward Voltage

0.5 －－

－ －50

－ 0.1－

－ －50

VR=3V

VCC=5V, IC=0.1mA, RL=1kΩ

VCE=5V, IF=20mA

VCE=20V, 0 lx

IF=20mA

発 光 側
E m i t t e r

受 光 側
D e t e c t o r

発 光 側
E m i t t e r

伝達特性
C o u p l e d

受 光 側
D e t e c t o r

VECO 5 V

IC 20 mA

コレクタ･エミッタ間電圧

順 電 流

パ ル ス 順 電 流

逆 電 圧

許 容 損 失

エミッタ ･ コレクタ間電圧

コ レ ク タ 電 流
コ レ ク タ 損 失 PC 75 mW

Topr -20 ～ +75 ℃

Tstg -30 ～ +80 ℃

動 作 温 度

保 存 温 度

Forward Current

Pulse Forward Current

Reverse Voltage

Power Dissipation

Collector-Emitter Voltage

Emitter-Collector Voltage

Collector Current

Collector Power Dissipation

Operating Temperature

Storage Temperature

IR

ICEO

IC

tr

tf

－ 0.4－IF=20mA, IC=0.25mAVCE(sat) V

mA

μＡ

μs

Reverse Current

Dark Current

Light Current

※ 1

mA

A

コレクタ・エミッタ 
間 飽 和 電 圧

Collector-Emitter
Saturation Voltage

KI3890

μＡ暗 電 流

①：Anode

③：Collector

②：GND

Φ3.3(Hole) 

 0.5(Slit width) 

Beam
 axis

LED Mark

JST:B3B-ZRAALF

型名枝番 コネクタメーカー : コネクタ品番 
Model variation Ｃｏｎｎｅｃｔｏｒ manufacturer : Connector P/N

※指示無き寸法公差は下記の通りとする
　General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0 ±0.2
　　5.0 to less than 15.0 ±0.3
　　15.0 or over ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only

 4 
 11.2 

 12 

 7
.5
 

 1
1.
5 

 3
 

 1
.8
 

 2
.2
 

(4
.1
) 

(0.4)

 (1
.3
)  (9
.9
) 

 9.5 
 15.1 
 15.9  3 

 

 6
 
 8
 

 (3
.4
) 

 (3
.4
) 

 (4
.2
) 

③②①

・
・
・

KI3890は、発光側に赤外発光ダイオード、受光側にフォトト
ランジスタを採用した防塵タイプ透過型フォトセンサです。
Model KI3890 consists of an Infrared LED and a High sensitive Photo 
transistor. Outer package has no aperture on the both light pass 
surfaces of the emitter and detector.

カード機器、両替機の物体通過検出
自動販売機、アミューズメント機器のコイン通過検出
OA機器、その他

・
・
・

Object passing for Card reader, Bill exchanger.
Coin-passing for Auto vending machine and Amusement.
Paper detection for O.A. equipment.

※ 1．パルス幅　tw ≦ 100μs　Duty 比 =0.01
※ 1．Pulse width tw ≦ 100μs  Duty ratio=0.01

20.03-1A

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

・
・
・
・
・
・

防塵構造：粉塵の影響を受けにくい
検出精度が高い：内蔵スリット幅 0.5mm
可視光カットタイプの為、外乱光の影響を受けにくい
Easy removing paper dust.
High-resolution : slit width 0.5mm.
Visible Light cut filter.
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KI3890

20.03-1A

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.

・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります

Ta=50℃

-20℃

0℃

25℃
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  0

順電流低減曲線
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d 
Cu
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I F
（
m
A）

Ambient Temperature　T a（℃）

コレクタ損失低減曲線

Co
lle
ct
or
 P
ow
er
 D
iss
ip
at
io
n　
P C（
m
W
）

Ambient Temperature　T a（℃） Forward Voltage　V F　（V）

順電流－順電圧曲線 (代表例)
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I F
（
m
A）

-20 0 20 40 60 80 100 -20 0 20 40 60 80 1007575

100

 

 50

  0

X Y

 d
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VCE=5V
IF=20mA
Ta=25℃　

 d-     +

Object

Object0　Beam axis

0　　　　　25　　　　　50　　　　　75　　　　　100

10-6

10-7

10-8

10-9

10-10

VCE=20V

暗電流一周囲温度特性 (代表例)

D
ar
k 
Cu
rre
nt
　
I C
EO
  （
A）

Ambient Temperature　T a（℃）

検出位置特性 (代表例)

Detecting Position　d（mm）

Re
la
tiv
e 
Li
gh
t C
ur
re
nt
　
I C
（
%
）

-2 -1 0 1 2 -2 -1 0 1 2

光電流ーコレクタ･エミッタ間電圧特性 (代表例）

 0.05  0.1 1 10

1000

 100

  10

   1

  0.1

VCC=5V
IC=0.1mA
Ta=25℃　

td

ts

tf

tr

光電流ー順電流特性（代表例） 応答時間ー負荷抵抗特性（代表例）

Re
sp
on
se
 T
im
e　
（
μ
s）

Load Resistance　R L（kΩ）

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

   0
0

50mA

40mA

30mA

20mA

IF=10mA

 Ta=25℃

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

   0
   0 

VCE=5V
Ta=25℃

Forward Current　I F　（mA）

Li
gh
t C
ur
re
nt
　
I C
（
m
A）

Collector-Emitter Voltage　VCE（V）

Li
gh
t C
ur
re
nt
　
I C
（
m
A）

10 20 30 40 50 5 10

VCE=5V
IF=20mA
Ta=25℃　
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（
%
）

光電流ー周囲温度特性（代表例）

Ambient Temperature　T a（℃）
-20 40 60200 80 100

VCE=5V
IF=20mA
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KI3940
透過型フォトセンサ  防塵タイプ Photo Interrupter - Dust proof type

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [ Ta=25℃ **]

暗 電 流

Dimension(Unit:mm)

SymbolI tem Rating Unit

IF 50

AIFP 1

mA

VR 5 V

P 75

VCEO 30

SymbolI tem max. Unittyp.min.

V

上昇

VF

Rise Time

下降 Fall Time

順 電 圧

逆 電 流

光 電 流

応 答 時 間
Response Time

－ 1.51.2

－ 10－

Forward Voltage

0.1 －－

－ －14

－ 0.1－

－ －14

発 光 側
E m i t t e r

受 光 側
D e t e c t o r

発 光 側
E m i t t e r

伝 達 特 性
C o u p l e d

受 光 側
D e t e c t o r 

VECO 5

Ic 20

コレクタ･エミッタ間電圧

順 電 流

パ ル ス 順 電 流
逆 電 圧

許 容 損 失

エミッタ ･ コレクタ間電圧

コ レ ク タ 電 流
コ レ ク タ 損 失 Pc 75

Topr -20 ～ +85 ℃

Tstg -30 ～ +85 ℃
動 作 温 度

保 存 温 度

半 田 付 温 度

Forward Current

Pulse Forward Current

Reverse Voltage

Power Dissipation

Collector-Emitter Voltage

Emitter-Collector Voltage

Collector Current

Collector Power Dissipation

Operating Temperature

Storage Temperature

Soldering Temperature Tsol 330 ℃

IR

ICEO

IC

tr

tf

－ 0.4－

Condition

VR=3V

VCC=5V,IC=0.3mA,RL=1kΩ

VCE=5V, IF=20mA

VCE=10V, 0 lx

IF=20mA

IF=20mA, IC=50μAVCE(sat) V

mA

μA

μA

μs

Reverse Current

Dark Current

Light Current

※ 1

※ 2

mA

V

V

mW

mW

KI3940

コレクタ・エミッタ 
間 飽 和 電 圧

Collector-Emitter
Saturation Voltage

半田領域
Solder Area

1ｍｍ以上/min. 1mm

(8)

2
1.
6

1.2 10
 m
in
.

0.6

Beam axis

4.2

(2.54)
4- 0.45

0.5（Slit width）

LED Mark

③②

① ④
①:Cathode

②:Anode

④:Collector

③:Emitter

 4-0.25 

 5 
 11.2 

 6
 

 0
.2
 

 （
1.
6）
 

※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする 
　 General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0 ±0.2
　　5.0 to less than 15.0 ±0.3
　　15.0 or over ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only

半田付け取扱注意

・
・

KI3940 は ､ 外側にケースカバー、内側に検出用スリットを
持つ2重構造の防塵タイプの小型透過型フォトセンサです。
Model KI3940 consist of an Infrared LED and a High sensitive Photo 
transistor.These sensors have slitless plastic housing.

カード機器、両替機の物体通過検出　　　　　　　　
ＯＡ機器、その他

・
・

Object passing for Card reader, Bill exchanger.
Paper detection for O.A. equipment.

※ 1．パルス幅　tw ≦ 100μs　Duty 比 =0.01
※ 2．パッケージ下面より 1mm 以上の位置で 2 秒以内 

（上図参照） 
手半田付けのみ可 ( フロー半田付け不可 )

※ 1．Pulse width tw ≦ 100μs Duty ratio=0.01
※ 2．Soldering condition  less than 2s. at 1mm over from
            body.  Flow Soldering unsupported.

20.03-1A

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

小型タイプ
ローコスト
防塵構造：粉塵の影響を受けにくい
検出精度が高い：内蔵スリット幅 0.5mm
可視光カットタイプの為、外乱光の影響を受けにくい
Compact Package
Low Cost
Easy removing paper dust.
High resolution: slit width 0.5mm.
Visible Light cut filter.

・
・
・
・
・

・
・
・
・
・
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KI3940

20.03-1A

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.

・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります

0 

100

 

 50

  0

X Y

 d

-      +

Be
am
 a
xi
s

VCE=5V
IF=20mA
Ta=25℃　

VCE=5V
IF=20mA
Ta=25℃　

 d-     +

Object

Object0　
Beam axis

0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

0

50mA

20mA

0.01 

1000

 100

  10

   1

  0.1

OUT

IN

90%
10%

td
tr
ts

tf
RL

VCC

IF
OUT

IN

tdtd

ts

tr

VCC=5V
IC=0.3ｍA
Ta=25℃　

VCE=5V
Ta=25℃  Ta=25℃

IF=10mA

40mA

30mA

100

80

60

40

20

0

  60

  50

  40

  30

  20

  10

   0
-20 0 20 40 60 80 85 100 -20 0 20 40 60 80 85 100

Ta=50℃

-20℃

0℃

25℃

0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5
1

2

5

10

20

50

100

200

500

75℃

-20 100806040200

10-6

10-7

10-8

10-9

10-10

10-11

VCE =20V

順電流低減曲線

Fo
rw
ar
d 
Cu
rre
nt
　
I F
（
m
A）

Ambient Temperature　T a（℃）

コレクタ損失低減曲線
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KI3990/3991
透過型フォトセンサ Photo Interrupter

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [Vcc=5V,Ta=25℃ **]

Dimension(Unit:mm)

IF 50 mA

IFP 1 A

VR 5 V

VCC 17 V

発 光 側
E m i t t e r

受 光 側
D e t e c t o r IOL 16 mA

Po 175 mW

電 源 電 圧

順 電 流

パ ル ス 順 電 流
逆 電 圧

ロ ー レ ベ ル 出 力 電 流

出 力 許 容 損 失

Topr -20 ～ +85 ℃

Tstg -30 ～ +85 ℃

動 作 温 度

保 存 温 度

Forward Current

Pulse Forward Current

Reverse Voltage

Supply Voltage

Low-Level Output Current

Output Power Dissipation

Operating Temperature

Storage Temperature

Tsol 330 ℃半 田 付 温 度 Soldering Temperature

Symbol Rating Unit

※ 1

※ 2

I tem

SymbolI tem max.Condition typ.min.

上昇

VF

Rise Time

下降 Fall Time

順 電 圧

逆 電 流

ハイレベル出力電圧

応 答 時 間
Response Time

－ 1.51.2

－ 10－

Forward Voltage

VCCx0.9 －－

－ －0.1

－ 0.40.15

－ 3.4－

－ －0.05

発 光 側
E m i t t e r

伝 達 特 性
C o u p l e d

受 光 側
D e t e c t o r

IR

VOL

VOH

ICCL

tr

tf

Reverse Current

Low-Level Output 
Voltage
High-Level Output 
Voltage

スレッシュホールド
入 力 電 流

ローレベル供給電流

ハイレベル供給電流

Low-Level Supply 
Current
High-Level Supply 
Current

Threshold Input　
Current

ヒ ス テ リ シ ス Hysteresis

ICCH

IFLH

IFHL

IFHL/IFLH
(IFLH/IFHL)

－ 2.2－

－ －0.65

－ －
VCC=5V

VR=3V

VCC=5V, IF=20mA,RL=280Ω

RL=47kΩ, IF=15mA(IF=0)

IOL=16mA,IF=0 (IF=15mA)

VCC=5V, IF=0 (IF=15mA)

IF=20mA

VCC=5V

VCC=5V, IF=15mA (IF=0)

 

Unit

V

mA

V

V

μＡ

μs

mA

－

mA

ローレベル出力電圧

Low → High

High → Low

KI3990

KI3991

10

10

KI3990/3991

KI3990 High 入光時   at Beam detecting

KI3991 Low 入光時   at Beam detecting

Model Mode Condi t ion

－ －

  

Cathode: ：GND

：Vcc
：Vout

Anode: 1

2 5

3

4

LED Mark

(Slit width)

Beam
 axis

（13.46）
5

10
0.
7

12
m
in

(1
.5
)

2.
5

(1.5)

（10.16）

5×0.4

1.
5

(7
.9
5)

14

6

5

(2.54)

(7
)

0.5

（C ）1

5×0.45

（
3
）

2.35 6.6

5.
2

2× 0.7

①

②

④ ⑤

③

※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする 
　 General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0 ±0.2
　　5.0 to less than 15.0 ±0.3
　　15.0 or over ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only

半田領域
Solder Area

1mm以上 / min. 1mm

半田付け取扱注意

20.03-1A

フロー半田付け対応
アンプ内蔵、オープンコレクタ出力タイプ
その他シリーズ
 フォトトランジスタタイプ ･･･KI3994
Suitable for flow soldering.
Built-in amplifier, Open Collector output type.
The other model; Phototransistor type･･･KI3994

・
・
・

・
・
・

KI3990/3991 は、発光側に赤外発光ダイオード、受光側にフ
ォト IC出力を採用した透過型フォトセンサです。
Model KI3990/3991 consist of an Infrared LED and a High sensitive 
Photo IC(Digital Output).

カード機器、両替機の物体通過検出
自動販売機、アミューズメント機器のコイン通過検出
OA機器、その他

・
・
・

・
・
・

Object passing for Card reader, Bill exchanger.
Coin-passing for Auto vending machine and Amusement.
Paper detection for O.A. equipment.

< ご使用上の注意 >
センサ近くの Vcc-GND 間に 0.01μF 以上のバイパスコンデン
サを付けて使用されることを推奨致します。
<Operation Notice>
We recommend to use with min. 0.01μF of bypass capacitor 
between Vcc and GND and nearby of sensor.

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

※ 1．パルス幅　tw ≦ 100μs　Duty 比 =0.01
※ 2．手半田の場合：パッケージ下面より 1mm 以上の位置

で 2 秒以内。
         フロー半田の場合：260℃以下。パッケージ下面より

1mm 以上の位置で 5 秒以内（上図参照）
※ 1．Pulse width tw ≦ 100μs Duty ratio=0.01
※ 2．Soldering condition  less than 2s. at 1mm over from 

 body.  Flow Soldering should be less than 5s. at 1mm   
 over from body at 260 degree C or less. 

(  )=KI3991
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KI3990/3991

20.03-1A

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.

・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります
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ローレベル出力電流特性(代表例)

Lo
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ut
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VO
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Low-level Output Current　I OL （mA）

Forward Voltage　V F　（V）

順電流ー順電圧曲線(代表例)
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I F（
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   t
r,t
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μ
S）

上昇、下降時間ー負荷抵抗特性（代表例）

Load Resistance　R L（kΩ）

検出位置特性1(代表例) KI3990

検出位置特性2(代表例) KI3990 検出位置特性1(代表例) KI3991 検出位置特性2(代表例) KI3991

Detecting Distance　d（mm）

Detecting Distance　d（mm）
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KI3994
透過型フォトセンサ   Photo Interrupter 

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [ Ta=25℃ **]

暗 電 流

Dimension(Unit:mm)

SymbolI tem Rating Unit

IF 50 mA

IFP 1 A

VR 5 V

P 75 mW

VCEO 30 V

SymbolI tem max. Unittyp.min.

V

上昇

VF

Rise Time

下降 Fall Time

順 電 圧

逆 電 流

光 電 流

応 答 時 間
Response Time

－ 1.51.2

－ 10－

Forward Voltage

0.5 －－

－ －15

－ 0.1－

－ 0.4－

－ －17

Condition

VR=3V

VCC=5V,IC=0.5mA,RL=1kΩ

VCE=5V, IF=20mA

VCE=10V, 0 lx

IF=20mA, IC=0.25mA

IF=20mA

発 光 側
E m i t t e r

受 光 側
D e t e c t o r

発 光 側
E m i t t e r

伝 達 特 性
C o u p l e d

受 光 側
D e t e c t o r 

VECO 5 V

Ic 20 mA

コレクタ･エミッタ間電圧

順 電 流

パ ル ス 順 電 流
逆 電 圧

許 容 損 失

エミッタ ･ コレクタ間電圧
コ レ ク タ 電 流
コ レ ク タ 損 失 Pc 75 mW

Topr -20 ～ +85 ℃

Tstg -30 ～ +85 ℃

動 作 温 度

保 存 温 度

半 田 付 温 度

Forward Current

Pulse Forward Current

Reverse Voltage

Power Dissipation

Collector-Emitter Voltage

Emitter-Collector Voltage

Collector Current

Collector Power Dissipation

Operating Temperature

Storage Temperature

Soldering Temperature Tsol 330 ℃

IR

ICEO

IC

VCE(sat)

tr

tf

V

mA

μＡ
μＡ

μs

Reverse Current

Dark Current

Light Current

※ 1

※ 2

KI3994

コレクタ・エミッタ 
間 飽 和 電 圧

Collector-Emitter
Saturation Voltage

1

2 3

4

LED Mark

(Slit width)

Beam
 axis

：Collector

：Emitter

Cathode:

Anode:

14

6

10.16

5

0.
7

2.
5

10

0.4

13.46

4×

1.
5

12
m

in

6.6

5.
2

2.35
2× 0.7

2.54

1

0.5

C

5

7

4×0.45

37.
95

※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする 
　 General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0 ±0.2
　　5.0 to less than 15.0 ±0.3
　　15.0 or over ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only

半田領域
Solder Area

1mm 以上 / min. 1mmPCB

半田付け取扱注意

フロー半田付け対応
その他シリーズ
 フォト IC出力タイプ ･･･KI3990/3991
Suitable for flow soldering.
The other model; 

 Photo IC output type･･･KI3990/KI3991

・
・

・
・
・

KI3994 は、発光側に赤外発光ダイオード、受光側にフォト
トランジスタを採用した透過型フォトセンサです。
Model KI3994 consists of an Infrared LED and a High sensitive Photo 
transistor.

カード機器、両替機の物体通過検出
自動販売機、アミューズメント機器のコイン通過検出
OA機器、その他

・
・
 

・
・
・

Object passing for Card reader, Bill exchanger.
Coin-passing for Auto vending machine and Amusement.
Paper detection for O.A. equipment

20.03-1A

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

※ 1．パルス幅　tw ≦ 100μs　Duty 比 =0.01
※ 2．手半田の場合：パッケージ下面より 1mm 以上の位で 

2 秒以内。 
フロー半田の場合：260℃以下。パッケージ下面より
1mm 以上の位置で 5 秒以内（上図参照）

※ 1．Pulse width tw ≦ 100μs Duty ratio=0.01
※ 2．Soldering condition  less than 2s. at 1mm over from body. 

Flow Soldering should be less than 5s. at 1mm over from 
 body at 260 degree C or less. 
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KI3994

20.03-1A

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.

・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります

100

 80

 60

 40

 20

  0
-20　 　 0　 　 20　 　 40　 　 60　 　 80　 　 100 

VCE=5V
IF=20mA

100

 

 50

  0

X Y

 d

B
ea
m
 a
xi
s

VCE=5V
IF=20mA
Ta=25℃　

VCE=5V
IF=20mA
Ta=25℃　

 d
-     +

Object

Object0　Beam axis

0　　　　　25　　　　　50　　　　　75　　　　　100

10-6

10-7

10-8

10-9

10-10

VCE=20V

R
el
at
iv
e 
Li
gh
t C
ur
re
nt
　
I C
（
%
）

光電流一周囲温度特性 (代表例)

Ambient Temperature　T a（℃）

暗電流一周囲温度特性 (代表例)

D
ar
k 
C
ur
re
nt
　
I C
E
O
  （
A
）

Ambient Temperature　T a（℃）

検出位置特性 (代表例)

Detecting Position　d（mm）

R
el
at
iv
e 
Li
gh
t C
ur
re
nt
　
I C
（
%
）

-2 -1 0 1 2

Ta=50℃

-20℃

0℃

25℃

0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5
1

2

5

10

20

50

100

200

500

75℃

60

50

40

30

20

10

 0

100

 80

 60

 40

 20

  0

順電流低減曲線

Fo
rw
ar
d 
C
ur
re
nt
　
I F
（
m
A
）

Ambient Temperature　T a（℃）

コレクタ損失低減曲線

C
ol
le
ct
or
 P
ow
er
 D
is
si
pa
tio
n　
P
C（
m
W
）

Ambient Temperature　T a（℃） Forward Voltage　V F　（V）

順電流－順電圧曲線 (代表例)

Fo
rw
ar
d 
C
ur
re
nt
　
I F
（
m
A
）

-20 0 20 40 60 80 100 -20 0 20 40 60 80 1007575

応答時間ー負荷抵抗特性 (代表例)

1000

 100

  10

   1

  0.1

tf

OUT

IN

90%
10%

td

tr
ts

tf
RL

VCC

IF
OUT

IN

tdtd

ts

tr

VCC=5V
IC=0.5ｍA
Ta=25℃　

R
es
po
ns
e 
Ti
m
e　
（
μ
s）

Load Resistance　R L（kΩ）
0.01 0.1 1 10

-2 -1 0 1 2

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

   0
0

50mA

40mA

30mA

20mA

IF=10mA

 Ta=25℃

光電流ー順電流特性（代表例）

Collector-Emitter Voltage　VCE（V）

光電流ーコレクタ・エミッタ間電圧（代表例）

Li
gh
t C
ur
re
nt
　
I C
（
m
A
）

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

   0
   0 

VCE=5V
Ta=25℃

Forward Current　I F　（mA）

Li
gh
t C
ur
re
nt
　
I C
（
m
A
）

10 20 30 40 50 5 10

透
過
型

108



KI5110/5111
透過型フォトセンサ Photo Interrupter

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [Vcc=5V,Ta=25℃ **]

Dimension(Unit:mm)

SymbolI tem Rating Unit
電 源 電 圧 Supply Voltage VCC 6 V

ロ ー レ ベ ル 出 力 電 流 Low-Level Output Current IOL 50 mA

出 力 電 圧 Output Voltage VO 28 V

動 作 温 度 Operating Temperature Topr -20 ～ +75 ℃
保 存 温 度 Storage Temperature Tstg -40 ～ +80 ℃

Model Mode Condi t ion
KI5110 High 入光時   at Beam detecting

KI5111 Low 入光時   at Beam detecting

SymbolI tem max.Condition typ.min.

動 作 電 源 電 圧

ロ ー レ ベ ル 供 給 電 流

ハ イ レ ベ ル 供 給 電 流

ロ ー レ ベ ル 出 力 電 圧

ハ イ レ ベ ル 出 力 電 圧

応 答 時 間

Supply Voltage

Low-Level Supply Current

High-Level Supply Current

Low-Level Output　 
Voltage

High-Level Output　 
Voltage

上昇

ICCL

ICCH

VOL

VOH

tr

tf

KI5110

KI5111

KI5110

KI5111

KI5110

KI5111

KI5110

KI5111

Vcc

Rise Time

下降 Fall TimeResponse Time

4.5 5.55.0

－ 25－

－ 25－

－ 0.4－

VCCx0.9 －－

Unit

V

mA

mA

V

V

μs
－ －

－ 25－
遮光時

遮光時、IOL=16mA

入光時、RL=47kΩ

入光時
入光時

遮光時

入光時、IOL=16mA

遮光時、RL=47kΩ

－ 25－

－ 0.4－

Shutter in

w/o Shutter

Shutter in

w/o Shutter

w/o Shutter

Shutter in

w/o Shutter

Shutter in VCCx0.9 －－

－ －
1.47

0.02

KI5110/5111

RL=15kΩ

－

90%

10%

tr t f

KI5110
INPUT　

t f t r

KI5111

90%

10% 

INPUT　
OUTPUT

OUTPUT

JST:S3B-ZRAALF

型名枝番 コネクタメーカー : コネクタ品番 
Model variation Ｃｏｎｎｅｃｔｏｒ manufacturer : Connector P/N
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2
※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする 
　 General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0 ±0.2
　　5.0 to less than 15.0 ±0.3
　　15.0 or over ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only

アンプ内蔵、オープンコレクタ出力タイプ
LED制限抵抗内蔵タイプ
Built-in amplifier, Open collector output type.
Built in resistor for LED drive.

・
・
 

・
・
・
・

KI5110/5111 は ､ フォト IC 出力の小型透過型フォトセンサで
す。
Model KI5110/5111 are compact size of Photo Interrupter and consist of 
an Infrared LED and a Photo IC.

カード機器、両替機の物体通過検出
自動販売機、アミューズメント機器のコイン通過検出
券売機の用紙通過検出
ＯＡ機器、その他

・
・

・
・
・
・

Object passing for Card reader, Bill exchanger.
Coin-passing for Auto vending machine and Amusement.
Object passing in Auto vender and Ticket vending machine.
Paper detection for O.A. equipment.

20.03-1A

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

< ご使用上の注意 >
センサ近くの Vcc-GND 間に 0.01μF 以上のバイパスコンデンサを
付けて使用されることを推奨致します。
<Operation Notice>
We recommend to use with 0.01μF of bypass capacitor between Vcc and 
GND and nearby of sensor.
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KI5110/5111

20.03-1A

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.

・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります
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ローレベル出力電圧ー
ローレベル出力電流特性（代表例）

検出位置特性1（代表例） KI5110 検出位置特性2（代表例） KI5110
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KI5140/5141
透過型フォトセンサ　防塵タイプ Photo Interrupter - Dust proof type

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [Vcc=5V,Ta=25℃ **]

Dimension(Unit:mm)

SymbolI tem Rating Unit

電 源 電 圧 Supply Voltage VCC 6 V

ロ ー レ ベ ル 出 力 電 流 Low-Level Output Current IOL 50 mA

出 力 電 圧 Output Voltage VO 28 V

動 作 温 度 Operating Temperature Topr -20 ～ +75 ℃

保 存 温 度 Storage Temperature Tstg -40 ～ +80 ℃

Model Mode Condi t ion
KI5140 High 入光時   at Beam detecting

KI5141 Low 入光時   at Beam detecting

SymbolI tem max.Condition typ.min.

動 作 電 源 電 圧

ロ ー レ ベ ル 供 給 電 流

ハ イ レ ベ ル 供 給 電 流

ロ ー レ ベ ル 出 力 電 圧

ハ イ レ ベ ル 出 力 電 圧

応 答 時 間

Supply Voltage

Low-Level Supply Current

High-Level Supply Current

Low-Level Output　 
Voltage

High-Level Output　 
Voltage

上昇

ICCL

ICCH

VOL

VOH

tr

tf

KI5140

KI5141

KI5140

KI5141

KI5140

KI5141

KI5140

KI5141

Vcc

Rise Time

下降 Fall TimeResponse Time

4.5 5.55.0

－ 25－

－ 25－

－ 0.4－

VCCx0.9 －－

Unit

V

mA

mA

V

V

μs
－ －

－ 25－
遮光時

遮光時、IOL=16mA

入光時、RL=47kΩ

入光時
入光時

遮光時

入光時、IOL=16mA

遮光時、RL=47kΩ

－ 25－

－ 0.4－

Shutter in

w/o Shutter

Shutter in

w/o Shutter

w/o Shutter

Shutter in

w/o Shutter

Shutter in VCCx0.9 －－

－ －
1.47

0.02

KI5140/5141

RL=15kΩ

－

90%

10%

tr t f

KI5140
INPUT　

t f t r

KI5141

90%

10% 

INPUT　
OUTPUT

OUTPUT

JST:B3B-ZR-STAALF

型名枝番 コネクタメーカー : コネクタ品番 
Model variation Ｃｏｎｎｅｃｔｏｒ manufacturer : Connector P/N

※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする 
　 General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0 ±0.2
　　5.0 to less than 15.0 ±0.3
　　15.0 or over ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only
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LED Mark

③:Vcc

②:Vout

①:GND

Beam axis

①②③

防塵構造：粉塵の影響を受けにくい
可視光カットタイプの為、外乱光の影響を受けにくい
アンプ内蔵、オープンコレクタ出力タイプ
LED制限抵抗内蔵タイプ
Easy removing paper dust.
Visible Light cut filter.
Built-in amplifier, Open collector output type.
Built in resistor for LED drive.

・
・
・
・

・
・
・
・

KI5140/5141 は ､ 防塵型のフォトＩＣ出力の小型透過型フォ
トセンサです。
Model KI5140/5141 are compact size of Photo Interrupter and consist of 
an Infrared LED and a Photo IC.Outer package has no aperture on the 
both light pass surfaces of the emitter and detector.　

カード機器、両替機の物体通過検出
自動販売機、アミューズメント機器のコイン通過検出
券売機の用紙通過検出
ＯＡ機器、その他

・
・
・
・

・
・
・
・

Object passing for Card reader, Bill exchanger.
Coin-passing for Auto vending machine and Amusement.
Object passing in Auto vender and Ticket vending machine.
Paper detection for O.A. equipment.

20.03-1A

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

< ご使用上の注意 >
センサ近くの Vcc-GND 間に 0.01μF 以上のバイパスコンデンサを
付けて使用されることを推奨致します。
<Operation Notice>
We recommend to use with min. 0.01μF of bypass capacitor between 
Vcc and GND and nearby of sensor.
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KI5140/5141

20.03-1A

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.

・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります
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KI5220/5221
透過型フォトセンサ Photo Interrupter

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [Vcc=5V,Ta=25℃ **]

Dimension(Unit:mm)

SymbolI tem Rating Unit
電 源 電 圧 Supply Voltage VCC 6 V

ロ ー レ ベ ル 出 力 電 流 Low-Level Output Current IOL 50 mA

出 力 電 圧 Output Voltage VO 13.5 V

動 作 温 度 Operating Temperature Topr -20 ～ +75 ℃

保 存 温 度 Storage Temperature Tstg -40 ～ +80 ℃

Model Mode Condi t ion
KI5220 High 入光時   at Beam detecting

KI5221 Low 入光時   at Beam detecting

SymbolI tem max.Condition typ.min.

動 作 電 源 電 圧

ロ ー レ ベ ル 供 給 電 流

ハ イ レ ベ ル 供 給 電 流

ロ ー レ ベ ル 出 力 電 圧

ハ イ レ ベ ル 出 力 電 圧

応 答 時 間

Supply Voltage

Low-Level Supply Current

High-Level Supply Current

Low-Level Output　 
Voltage

High-Level Output　 
Voltage

上昇

ICCL

ICCH

VOL

VOH

tr

tf

KI5220

KI5221

KI5220

KI5221

KI5220

KI5221

KI5220

KI5221

Vcc

Rise Time

下降 Fall TimeResponse Time

4.5 5.55.0

－ 25－

－ 25－

－ 0.4－

VCCx0.9 －－

Unit

V

mA

mA

V

V

μs
－ －

－ 25－
遮光時

遮光時、IOL=16mA

入光時、RL=47kΩ

入光時
入光時

遮光時

入光時、IOL=16mA

遮光時、RL=47kΩ

－ 25－

－ 0.4－

Shutter in

w/o Shutter

Shutter in

w/o Shutter

w/o Shutter

Shutter in

w/o Shutter

Shutter in VCCx0.9 －－

－ －
1.47

0.02

KI5220/5221

RL=15kΩ

－

90%

10%

tr t f

KI5220
INPUT　

t f t r

KI5221

90%

10% 

INPUT　
OUTPUT

OUTPUT

JST:BM03B-APSHSSAALF

型名枝番 コネクタメーカー : コネクタ品番 
Model variation Ｃｏｎｎｅｃｔｏｒ manufacturer : Connector P/N

①：Vcc

②：Vout

③：GND

※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする 
　 General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0  ±0.2
　　5.0 to less than 15.0 ±0.3
　　15.0 or over  ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only
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①②③

Beam
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LED Mark

20.03-1A

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

小型、検出溝幅 3.5mm
アンプ内蔵、オープンコレクタ出力タイプ
ツェナーダイオード内蔵タイプ (Vout-GND 間 )
抜け防止強ロック機構付きコネクタ採用
Small size. slot width-3.5mm.
Built-in amplifier, Open collector output type.
Built in zener diode between Vout and GND.
with secure locking structure connector.

・
・
・
・ 

・
・
・
・

KI5220/5221 は ､フォトＩＣ出力の小型透過型
フォトセンサです。
Model KI5220/5221 are compact size of Photo Interrupter and consist of 
an Infrared LED and a Photo IC.

カード機器、両替機の物体通過検出
自動販売機、アミューズメント機器のコイン通過検出
券売機の用紙通過検出
ＯＡ機器、その他

・
・
・
・

・
・
・
・

Object passing for Card reader, Bill exchanger.
Coin-passing for Auto vending machine and Amusement.
Object passing in Auto vender and Ticket vending machine.
Paper detection for O.A. equipment.
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KI5220/5221

20.03-1A

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.

・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります
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ローレベル出力電圧ー
ローレベル出力電流特性（代表例）
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KI5230/5231
透過型フォトセンサ　防塵タイプ Photo Interrupter - Dust proof type

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [Vcc=5V,Ta=25℃ **]

Dimension(Unit:mm)

SymbolI tem Rating Unit

電 源 電 圧 Supply Voltage VCC 6 V

ロ ー レ ベ ル 出 力 電 流 Low-Level Output Current IOL 50 mA

出 力 電 圧 Output Voltage VO 28 V

動 作 温 度 Operating Temperature Topr -20 ～ +75 ℃

保 存 温 度 Storage Temperature Tstg -40 ～ +80 ℃

Model Mode Condi t ion
KI5230 High 入光時   at Beam detecting

KI5231 Low 入光時   at Beam detecting

SymbolI tem max.Condition typ.min.

動 作 電 源 電 圧

ロ ー レ ベ ル 供 給 電 流

ハ イ レ ベ ル 供 給 電 流

ロ ー レ ベ ル 出 力 電 圧

ハ イ レ ベ ル 出 力 電 圧

応 答 時 間

Supply Voltage

Low-Level Supply Current

High-Level Supply Current

Low-Level Output　 
Voltage

High-Level Output　 
Voltage

上昇

ICCL

ICCH

VOL

VOH

tr

tf

KI5230

KI5231

KI5230

KI5231

KI5230

KI5231

KI5230

KI5231

Vcc

Rise Time

下降 Fall TimeResponse Time

4.5 5.55.0

－ 25－

－ 25－

－ 0.4－

VCCx0.9 －－

Unit

V

mA

mA

V

V

μs
－ －

－ 25－
遮光時

遮光時、IOL=16mA

入光時、RL=47kΩ

入光時
入光時

遮光時

入光時、IOL=16mA

遮光時、RL=47kΩ

－ 25－

－ 0.4－

Shutter in

w/o Shutter

Shutter in

w/o Shutter

w/o Shutter

Shutter in

w/o Shutter

Shutter in VCCx0.9 －－

－ －
1.47

0.02

KI5230/5231

RL=15kΩ

－

90%

10%

tr t f

KI5230
INPUT　

t f t r

KI5231

90%

10% 

INPUT　
OUTPUT

OUTPUT

JST:B03B-PASKAALF

型名枝番 コネクタメーカー : コネクタ品番 
Model variation Ｃｏｎｎｅｃｔｏｒ manufacturer : Connector P/N
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 0.5(Slit width)

②:GND

③:Vout

①:Vcc

※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする
　General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0  ±0.2
　　5.0 to less than15.0 ±0.3
　　15.0 or over  ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only

防塵構造：粉塵の影響を受けにくい
可視光カットタイプの為、外乱光の影響を受けにくい
アンプ内蔵、オープンコレクタ出力タイプ
LED制限抵抗内蔵タイプ
抜け防止強ロック機構付きコネクタ採用
その他シリーズ
 フォトトランジスタタイプ ･･･KI5234
Easy removing paper dust.
Visible Light cut filter.
Built-in amplifier, Open collector output type.
Built in resistor for LED drive.
with secure locking structure connector.
The other model; Phototransistor type･･･KI5234

・
・
・
・
・
・

・
・
・
・

KI5230/5231 は ､防塵型のフォトＩＣ出力の小型透過型
フォトセンサです。
Model KI5230/5231 are compact size of Photo Interrupter and consist of 
an Infrared LED and a Photo IC(Digital Output).

カード機器、両替機の物体通過検出
自動販売機、アミューズメント機器のコイン通過検出
券売機の用紙通過検出
ＯＡ機器、その他

・
・
・
・
・
・

・
・
・
・

Object passing for Card reader, Bill exchanger.
Coin-passing for Auto vending machine and Amusement.
Object passing in Auto vender and Ticket vending machine.
Paper detection for O.A. equipment.

20.03-1A

** : Ta=25℃ unless otherwise noted
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KI5230/5231

20.03-1A

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.

・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります
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KI5240
透過型フォトセンサ Photo Interrupter

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [Vcc=5V,Ta=25℃ **]

Dimension(Unit:mm)

SymbolI tem Rating Unit

電 源 電 圧 Supply Voltage VCC 6 V

ロ ー レ ベ ル 出 力 電 流 Low-Level Output Current IOL 50 mA

出 力 電 圧 Output Voltage VO 28 V

動 作 温 度 Operating Temperature Topr -20 ～ +75 ℃

保 存 温 度 Storage Temperature Tstg -40 ～ +80 ℃

Model Mode Condi t ion
High 入光時   at Beam detectingKI5240

SymbolI tem max.Condition typ.min.

動 作 電 源 電 圧

ロ ー レ ベ ル 供 給 電 流

ハ イ レ ベ ル 供 給 電 流

ロ ー レ ベ ル 出 力 電 圧

ハ イ レ ベ ル 出 力 電 圧

応 答 時 間

Supply Voltage

Low-Level Supply 
Current

High-Level Supply Current

Low-Level Output 
Voltage

High-Level Output Voltage

上昇

ICCL

ICCH

VOL

VOH

tr

tf

VCC

Rise Time

下降 Fall TimeResponse Time

4.5 5.55.0

Unit

V

mA

mA

V

V

μs
－ －

－ 25－遮光時

遮光時、IOL=16mA

入光時、RL=47kΩ

入光時 － 25－

－ 0.4－

Shutter in

w/o Shutter

Shutter in

w/o Shutter VCCx0.9 －－

－ －
1.47

0.02

KI5240

－

90%
10%

tr t f

INPUT

OUTPUT

RL=15kΩ

JST : S03B-PAEK-2AALF

型名枝番 コネクタメーカー : コネクタ品番 
Model variation Ｃｏｎｎｅｃｔｏｒ manufacturer : Connector P/N

※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする 
　 General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0 ±0.2
　　5.0 to less than 15.0 ±0.3
　　15.0 or over ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only

①:Vcc

②:Vout

③:GND
LED

R1

PIC

 8
 

 5
.6
 

 22 

 2×R1 

 7 
 16.6 

 1
0 

 3
 
(8
.2
)

(1
5.
5)

Beam
axis

 1
0.
4 

 9.1 
 24 (5.4)

LED Mark

③
②
①

 7 

 6 
0.5 (Slit Width)

(3
.5
)

 6 

スナップ構造で取付が容易
検出溝幅が広い：7mm
検出溝が深い：10mm
アンプ内蔵、オープンコレクタ出力タイプ
LED制限抵抗内蔵タイプ
抜け防止強ロック機構付きコネクタ採用
Easy to install by snap in.
Wide Slot width-7mm.
Slot depth-10mm.
Built-in amplifier, Open collector output type.
Built in resistor for LED drive
with secure locking structure connector.

・
・
・
・
・
・

・
・
・
・

カード機器、両替機の物体通過検出
自動販売機、アミューズメント機器のコイン通過検出
券売機の用紙通過検出
ＯＡ機器、その他

・
・
・
・
・
・

・
・
・
・

Object passing for Card reader, Bill exchanger.
Coin-passing for Auto vending machine and Amusement.
Object passing in Auto vender and Ticket vending machine.
Paper detection for O.A. equipment.

20.03-1A

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

< ご使用上の注意 >
センサ近くの Vcc-GND 間に 0.01μF 以上のバイパスコンデンサを
付けて使用されることを推奨致します。
<Operation Notice>
We recommend to use with 0.01 μF of bypass capacitor between Vcc 
and GND and nearby of sensor.

KI5240 は ､発光側に赤外発光ダイオード、
受光側にフォト IC（デジタル出力）を組合わせた
透過型フォトセンサです。
Model KI5240 consist of an Infrared LED and a High sensitive Photo 
IC(Digital Output).
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KI5240

20.03-1A

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.

・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

1 3 5 10 30 50 10075

VCC=5V
Ta=25℃
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ローレベル出力電流低減曲線

OUTPUT
“L”

OUTPUT
“H”

OUTPUT
“L”

OUTPUT
“H”

ローレベル出力電圧－
ローレベル出力電流特性（代表例）

Lo
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I O
L（
m
A）

Ambient Temperature　T a（℃）

Lo
w
-le
ve
l O
ut
pu
t V
ol
ta
ge
　
V O
L（
V）

Low-level Output Current　IOL （mA）

検出位置特性1（代表例） KI5240

Detecting Distance　d（mm）

検出位置特性2（代表例） KI5240

Detecting Distance　d（mm）

VCC=5V
Ta=25℃

d
Object

VCC=5V
Ta=25℃

d

O
bj
ec
t

Plate t= 0.8 to 1.6mm

取付板
Plate

テーパ面が取り付け板下面にでないと
ロック不良となります

・取付板のプレス側から取り付けを推奨します。
 We recommend to mount the sensor from 
 pressed surface of plate.
・実際に取付けてガタツキ度合いをご確認され
 取付方法を決定ください。
 The actual tolerance should be confirmed 
 after setting of sensor

推奨取付穴寸法図
Recommended installation to mounting holes

How to install
製品取付方法

21.8±0.1

（8）

 

 

センサGAP中心
Sensor GAP center

  

3.9+0.10  
3.9+0.10

6+
0.
1
0

7+
0.
1
0
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KI5264
透過型フォトセンサ  防塵タイプ Photo Interrupter - Dust proof type

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [ Ta=25℃ **]

暗 電 流

Dimension(Unit:mm)

SymbolI tem Rating Unit
IF 50 mA

IFP 1 A

VR 5 V

P 75 mW

VCEO 30 V

SymbolI tem max. UnitCondition typ.min.

V

上昇

VF

Rise Time

下降 Fall Time

順 電 圧

逆 電 流

光 電 流

応 答 時 間
Response Time

－ 1.51.2

－ 10－
Forward Voltage

0.3 －－

－ －50

－ 0.2－

－ 0.4－

－ －50

VR=3V

VCC=5V,IC=0.1mA,RL=1kΩ

VCE=5V, IF=20mA

VCE=10V, 0 lx

IF=20mA, IC=0.15mA

IF=20mA

発 光 側
E m i t t e r

受 光 側
D e t e c t o r

発 光 側
E m i t t e r

伝 達 特 性
C o u p l e d

VECO 5 V

Ic 20 mA

コレクタ･エミッタ間電圧

順 電 流

パ ル ス 順 電 流

逆 電 圧

許 容 損 失

エミッタ ･ コレクタ間電圧

コ レ ク タ 電 流
コ レ ク タ 損 失 Pc 75 mW

Topr -20 ～ +75 ℃

Tstg -30 ～ +85 ℃

動 作 温 度

保 存 温 度

Forward Current

Pulse Forward Current

Reverse Voltage

Power Dissipation

Collector-Emitter Voltage

Emitter-Collector Voltage

Collector Current

Collector Power Dissipation

Operating Temperature

Storage Temperature

IR

ICEO

IC

VCE(sat)

tr

tf

V

mA

μＡ
μＡ

μs

Reverse Current

Dark Current

Light Current

コレクタ・エミッタ間
飽 和 電 圧

※ 1

Collector-Emitter
Saturation Voltage

KI5264

受 光 側
D e t e c t o r 

LED Mark

：Cathode

：Collector

：Anode

：Emitter

：Emitter3 2 145
3

2

1

4

5

JST:B5B-ZRAALF

型名枝番 コネクタメーカー : コネクタ品番 
Model variation Ｃｏｎｎｅｃｔｏｒ manufacturer : Connector P/N

 5 

 1
 

 2
 
 2
.5
 

 8
.2
  1
5.
7 

 1
 

 （
13
 ）

 1
3.
5 

 2×R2  7.5 

 7
.5
 

Φ3.2(hole) 

 6
 

 7
.5
 

 16.5 

 3
 

 12.25 

Φ3 
 
-
0
0.1 

Φ3 
 
-
0
0.1

 0.5 

 （
4.
65
）
 

 （
3.
45
）
 

※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする
 General tolerance unless otherwise noted
 less than 5.0 ±0.2
 5.0 to less than 15.0 ±0.3
 15.0 or over ±0.5
※ （　）内寸法は参考値とする
 （　）value means for reference only

 Beam axis

(Slit width)
Detector

防塵構造：粉塵の影響を受けにくい
耐薬品性のケース ( 材質：POM)
可視光カットタイプの為、外乱光の影響を受けにくい
その他シリーズ
　　　横出しコネクタタイプ ･･･KI5365
　　　フォト ICタイプ ･･･KI5260/KI5261
Easy removing paper dust.
Chemical resistant outer package.(material : POM)
Visible Light cut filter.
The other models; Side connector type･･･KI5365
　　　　　　　     Photo IC type･･･KI5260/KI5261

・
・
・
・

・
・
・
・

KI5264 は ､アナログ出力の防塵タイプ小型透過型フォト
センサです。
Model KI5264 is compact size of Photo Interrupter. 
(Analog output)

カード機器、両替機の物体通過検出
自動販売機、アミューズメント機器のコイン通過検出
券売機の用紙通過検出
OA機器、その他

・
・
・
・

・
・
・
・

Object passing for Card reader, Bill exchanger.
Coin-passing for Auto vending machine and Amusement.
Object passing in Auto vender and Ticket vending machine.
Paper detection for O.A. equipment.

※ 1．パルス幅　tw ≦ 100μs　Duty 比 =0.01
※ 1．Pulse width tw ≦ 100μs  Duty ratio=0.01

20.03-1A

** : Ta=25℃ unless otherwise noted
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KI5264

20.03-1A

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.

・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります
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応答時間ー負荷抵抗特性(代表例)

Re
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（
μ
s）

Load Resistance　R L（kΩ）Forward Current　I F（mA）
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t C
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nt
　
I C
（
m
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光電流ー順電流特性(代表例)

Collector-Emitter Voltage　VCE（V）

光電流ーコレクタ・エミッタ間電圧特性
                                                               (代表例)
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nt
　
I C
（
m
A）

光電流ー周囲温度特性(代表例) 暗電流ー周囲温度特性(代表例) 検出位置特性(代表例)
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KI5274
透過型フォトセンサ　防塵タイプ Photo Interrupter - Dust proof type

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [ Ta=25℃ **]

暗 電 流

Dimension(Unit:mm)

SymbolI tem Rating Unit

IF 50

IFP 1

VR 5 V

P 75 mW

VCEO 30 V

SymbolI tem max. UnitCondition typ.min.

V

上昇

VF

Rise Time

下降 Fall Time

順 電 圧

逆 電 流

光 電 流

応 答 時 間
Response Time

－ 1.51.2

－ 10－
Forward Voltage

0.5 －－

－ －50

－ 0.1－

－ －50

VR=3V

VCC=5V,IC=0.1mA,RL=1kΩ

VCE=5V, IF=20mA

VCE=20V, 0 lx

IF=20mA

発 光 側
E m i t t e r

受 光 側
D e t e c t o r

発 光 側
E m i t t e r

伝 達 特 性
C o u p l e d

受 光 側
D e t e c t o r

VECO 5 V

Ic 20 mA

コレクタ･エミッタ間電圧

順 電 流

パ ル ス 順 電 流

逆 電 圧

許 容 損 失

エミッタ･コレクタ間電圧

コ レ ク タ 電 流
コ レ ク タ 損 失 Pc 75 mW

Topr -20 ～ +75 ℃

Tstg -30 ～ +80 ℃

動 作 温 度

保 存 温 度

Forward Current

Pulse Forward Current

Reverse Voltage

Power Dissipation

Collector-Emitter Voltage

Emitter-Collector Voltage

Collector Current

Collector Power Dissipation

Operating Temperature

Storage Temperature

IR

ICEO

IC

tr

tf

－ 0.4－IF=20mA, IC=0.15mAVCE(sat) V

mA

μA

μA

μs

Reverse Current

Dark Current

Light Current

※ 1

mA

A

KI5274

コレクタ・エミッタ 
間 飽 和 電 圧

Collector-Emitter
Saturation Voltage

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

2×　3.2 (Hole) 
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LED Mark

 (2
.9

) 

 0.7 (Slit width) 

Beam axis

①②③LED Mark

① : Anode

② : Collector

③ : GND
LED PTR

※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする 
　 General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0 ±0.2
　　5.0 to less than 15.0 ±0.3
　　15.0 or over ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only

JST:B3B-ZR

型名 コネクタメーカー : コネクタ品番 
Model Connector manufacturer : Connector P/N
KI5274

型名枝番
Model variation

AALF

20.03-1A

※ 1．パルス幅　tw ≦ 100μs　Duty 比 =0.01
※ 1．Pulse width tw ≦ 100μs  Duty ratio=0.01

KI5274 は ､アナログ出力の防塵タイプ透過型
フォトセンサです。
Model KI5274 consists of an Infrared LED and a High sensitive Photo 
transistor (Analog output).

防塵構造：粉塵の影響を受けにくい
可視光カットタイプの為、外乱光の影響を受けにくい
Easy removing paper dust.
Visible Light cut filter.

・
・

・
・
・
・

カード機器、両替機の物体通過検出
自動販売機、アミューズメント機器のコイン通過検出
券売機の用紙通過検出
ＯＡ機器、その他

・
・

・
・
・ 
・

Object passing for Card reader, Bill exchanger.
Coin-passing for Auto vending machine and Amusement.
Object passing in Auto vender and Ticket vending machine.
Paper detection for O.A. equipment.
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KI5274

20.03-1A

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.

・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります

光電流ー順電流特性（代表例） 光電流ーコレクタ･エミッタ間電圧特性（代表例）

光電流ー周囲温度特性（代表例） 暗電流ー周囲温度特性（代表例）
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KI5350/5351
透過型フォトセンサ　防塵タイプ Photo Interrupter - Dust proof type

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [Vcc=5V,Ta=25℃ **]

Dimension(Unit:mm)

SymbolI tem Rating Unit

電 源 電 圧 Supply Voltage VCC 7 V

ロ ー レ ベ ル 出 力 電 流 Low-Level Output Current IOL 50 mA

出 力 電 圧 Output Voltage VO 28 V

動 作 温 度 Operating Temperature Topr -20 ～ +75 ℃

保 存 温 度 Storage Temperature Tstg -40 ～ +85 ℃

Model Mode Condi t ion
KI5350 High 入光時   at Beam detecting

KI5351 Low 入光時   at Beam detecting

SymbolI tem max.Condition typ.min.

動 作 電 源 電 圧

ロ ー レ ベ ル 供 給 電 流

ハ イ レ ベ ル 供 給 電 流

ロ ー レ ベ ル 出 力 電 圧

ハ イ レ ベ ル 出 力 電 圧

応 答 時 間

Supply Voltage

Low-Level Supply Current

High-Level Supply Current

Low-Level Output　 
Voltage

High-Level Output　 
Voltage

上昇

ICCL

ICCH

VOL

VOH

tr

tf

KI5350

KI5351

KI5350

KI5351

KI5350

KI5351

KI5350

KI5351

Vcc

Rise Time

下降 Fall TimeResponse Time

4.5 5.55.0

－ 25－

－ 25－

－ 0.4－

VCCx0.9 －－

Unit

V

mA

mA

V

V

μs
－ －

－ 25－
遮光時

遮光時、IOL=16mA

入光時、RL=47kΩ

入光時
入光時

遮光時

入光時、IOL=16mA

遮光時、RL=47kΩ

－ 25－

－ 0.4－

Shutter in

w/o Shutter

Shutter in

w/o Shutter

w/o Shutter

Shutter in

w/o Shutter

Shutter in VCCx0.9 －－

－ －
1.47

0.02

KI5350/5351

RL=15kΩ

－

90%

10%

KI5350
INPUT　 KI5351

90%

10%

INPUT　
OUTPUT

OUTPUT

2×　3.2 (Hole) 

 14.5 
 20.5 

 

 6
.2

 
 (3

.6
) 

 0.5 (Slit width) 

 (4
.6

) 

 2 

 6
 

 7
.5

 

LED Mark

 7
.2

  1
5.

7 

 16.5 
 5 

(1
3)

Beam axis

①②③

※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする 
　 General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0 ±0.2
　　5.0 to less than 15.0 ±0.3
　　15.0 or over ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only

PIC

③ : Vcc

② : Vout

① : GNDLED

R1

JST:B3B-PH-KAALF

型名枝番 コネクタメーカー : コネクタ品番 
Model variation Connector manufacturer : Connector P/N

防塵構造：粉塵の影響を受けにくい
可視光カットタイプの為、外乱光の影響を受けにくい
アンプ内蔵、オープンコレクタ出力タイプ
LED制限抵抗内蔵タイプ
その他シリーズ
 フォトトランジスタタイプ ･･･KI5354

Easy removing paper dust.
Visible Light cut filter.
Built-in amplifier, Open collector output type.
Built in resistor for LED drive.
The other model; Phototransistor type･･･KI5354

・
・
・
・
・

・
・
・
・

KI5350/5351 は ､防塵型のフォトＩＣ出力の小型透過型
フォトセンサです。
Model KI5350/5351 are compact size of Photo Interrupter and consist of 
an Infrared LED and a Photo IC(Digital Output).

カード機器、両替機の物体通過検出
自動販売機、アミューズメント機器のコイン通過検出
券売機の用紙通過検出
ＯＡ機器、その他

・
・
・
・
・

・
・
・
・

Object passing for Card reader, Bill exchanger.
Coin-passing for Auto vending machine and Amusement.
Object passing in Auto vender and Ticket vending machine.
Paper detection for O.A. equipment.

20.03-1A

** : Ta=25℃ unless otherwise noted
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KI5350/5351

20.03-1A

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.

・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります
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KI5354
透過型フォトセンサ　防塵タイプ Photo Interrupter - Dust proof type

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [ Ta=25℃ **]

暗 電 流

Dimension(Unit:mm)

SymbolI tem Rating Unit

IF 50

IFP 1

VR 5 V

P 75 mW

VCEO 30 V

SymbolI tem max. UnitCondition typ.min.

V

上昇

VF

Rise Time

下降 Fall Time

順 電 圧

逆 電 流

光 電 流

応 答 時 間
Response Time

－ 1.51.2

－ 10－
Forward Voltage

0.5 －－

－ －15

－ 0.1－

－ －17

VR=3V

VCC=5V,IC=0.5mA,RL=1kΩ

VCE=5V, IF=20mA

VCE=20V, 0 lx

IF=20mA

発 光 側
E m i t t e r

受 光 側
D e t e c t o r

発 光 側
E m i t t e r

伝 達 特 性
C o u p l e d

受 光 側
D e t e c t o r

VECO 5 V

Ic 20 mA

コレクタ･エミッタ間電圧

順 電 流

パ ル ス 順 電 流

逆 電 圧

許 容 損 失

エミッタ･コレクタ間電圧

コ レ ク タ 電 流
コ レ ク タ 損 失 Pc 75 mW

Topr -20 ～ +75 ℃

Tstg -40 ～ +85 ℃

動 作 温 度

保 存 温 度

Forward Current

Pulse Forward Current

Reverse Voltage

Power Dissipation

Collector-Emitter Voltage

Emitter-Collector Voltage

Collector Current

Collector Power Dissipation

Operating Temperature

Storage Temperature

IR

ICEO

IC

tr

tf

－ 0.4－IF=20mA, IC=0.15mAVCE(sat) V

mA

μA

μA

μs

Reverse Current

Dark Current

Light Current

※ 1

mA

A

KI5354

コレクタ・エミッタ 
間 飽 和 電 圧

Collector-Emitter
Saturation Voltage

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする
　General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0 ±0.2
　　5.0 to less than15.0 ±0.3
　　15.0 or over ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only

JST:B3B-PH-K

コネクタメーカー : コネクタ品番 型名
Model Connector manufacturer : Connector P/N
KI5354

型名枝番
Model variation

AALF

LED
③：Anode

②：Collector

①：GND

Ptr

2×　3.2 (Hole) 
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 0.5 (Slit width) 
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 7
.5

 

LED Mark

 7
.2

  1
5.

7 

 16.5 
 5 

(1
3)

Beam axis

①②③

20.03-1A

※ 1．パルス幅　tw ≦ 100μs　Duty 比 =0.01
※ 1．Pulse width tw ≦ 100μs  Duty ratio=0.01

KI5354 は ､アナログ出力の防塵タイプ透過型
フォトセンサです。
Model KI5354 consists of an Infrared LED and a High sensitive Photo 
transistor (Analog output).

防塵構造：粉塵の影響を受けにくい
検出精度が高い：スリット幅 0.5mm
可視光カットタイプの為、外乱光の影響を受けにくい
その他シリーズ
 フォト IC出力タイプ ･･･KI5350/5351

Easy removing paper dust.
High-resolution : slit width 0.5mm.
Visible Light cut filter.
The other model : 

 Photo IC output type･･･KI5350/KI5351

・
・
・
・

・
・
・
・

カード機器、両替機の物体通過検出
自動販売機、アミューズメント機器のコイン通過検出
券売機の用紙通過検出
ＯＡ機器、その他

・
・
・
・

・
・
・ 
・

Object passing for Card reader, Bill exchanger.
Coin-passing for Auto vending machine and Amusement.
Object passing in Auto vender and Ticket vending machine.
Paper detection for O.A. equipment.
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KI5354

20.03-1A

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.

・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります

光電流ー順電流特性（代表例） 光電流ーコレクタ･エミッタ間電圧特性（代表例）

光電流ー周囲温度特性（代表例） 暗電流ー周囲温度特性（代表例）
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KI5365
透過型フォトセンサ  防塵タイプ Photo Interrupter - Dust proof type

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [ Ta=25℃ **]

暗 電 流

Dimension(Unit:mm)

SymbolI tem Rating Unit

IF 50 mA

IFP 1 A

VR 5 V

P 75 mW

VCEO 30 V

SymbolI tem max. UnitCondition typ.min.

V

上昇

VF

Rise Time

下降 Fall Time

順 電 圧

逆 電 流

光 電 流

応 答 時 間
Response Time

－ 1.51.2

－ 10－

Forward Voltage

0.3 －－

－ －50

－ 0.2－

－ 0.4－

－ －50

VR=3V

VCC=5V,IC=0.1mA,RL=1kΩ

VCE=5V, IF=20mA

VCE=10V, 0 lx

IF=20mA, IC=0.15mA

IF=20mA

発 光 側
E m i t t e r

受 光 側
D e t e c t o r

発 光 側
E m i t t e r

伝 達 特 性
C o u p l e d

VECO 5 V

Ic 20 mA

コレクタ･エミッタ間電圧

順 電 流

パ ル ス 順 電 流
逆 電 圧

許 容 損 失

エミッタ ･ コレクタ間電圧
コ レ ク タ 電 流
コ レ ク タ 損 失 Pc 75 mW

Topr -20 ～ +75 ℃
Tstg -30 ～ +85 ℃

動 作 温 度

保 存 温 度

Forward Current

Pulse Forward Current

Reverse Voltage

Power Dissipation

Collector-Emitter Voltage

Emitter-Collector Voltage

Collector Current

Collector Power Dissipation

Operating Temperature

Storage Temperature

IR

ICEO

IC

VCE(sat)

tr

tf

V

mA

μＡ
μＡ

μs

Reverse Current

Dark Current

Light Current

コレクタ・エミッタ間
飽 和 電 圧

※ 1

Collector-Emitter-
Saturation Voltage

KI5365

受 光 側
D e t e c t o r 

※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする 
　 General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0 ±0.2
　　5.0 to less than 15.0 ±0.3
　　15.0 or over ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only

JST:S5B-ZRAALF

型名枝番 コネクタメーカー : コネクタ品番 
Model variation Ｃｏｎｎｅｃｔｏｒ manufacturer : Connector P/N
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LED Mark

 Φ3.2(Hole)

Beam
axis

 0.5(Slit width:Detector) 

⑤④③②①

①：Anode

⑤：Collector

③：Emitter

④：Emitter

②：Cathode

防塵構造：粉塵の影響を受けにくい
検出精度が高い：内蔵スリット幅 0.5ｍｍ
可視光カットタイプの為、外乱光の影響を受けにくい
その他シリーズ
　　　下出しコネクタタイプ ･･･KI5264
　　　フォト ICタイプ ･･･KI5260/KI5261
Easy removing paper dust.
High-resolution : slit width 0.5mm.
Visible Light cut filter.
The other models; Downside connector type･･･KI5264
　　　　　　　     Photo IC type･･･KI5260/KI5261

・
・
・
・

・
・
・
・

KI5365 は ､外側にケースカバー、内側に検出用スリットをもつ 2
重構造の防塵タイプ小型透過型フォトセンサです。
Model KI5365 consists of an Infrared LED and a High sensitive Photo transistor. 
Outer package has no aperture on the both light pass surfaces of the emitter 
and detector.

カード機器、両替機の物体通過検出
自動販売機、アミューズメント機器のコイン通過検出
券売機の用紙通過検出
ＯＡ機器、その他

・
・
・
・

・
・
・
・

Object passing for Card reader, Bill exchanger.
Coin-passing for Auto vending machine and Amusement.
Object passing in Auto vender and Ticket vending machine.
Paper detection for O.A. equipment.

※ 1．パルス幅　tw ≦ 100μs　Duty 比 =0.01
※ 1．Pulse width tw ≦ 100μs Duty ratio=0.01

20.03-1A

** : Ta=25℃ unless otherwise noted
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KI5365

20.03-1A

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.

・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります
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応答時間ー負荷抵抗特性(代表例)
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Load Resistance　R L（kΩ）Forward Current　I F（mA）
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m
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光電流ー順電流特性(代表例)
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KI5510/5511
透過型フォトセンサ　防塵・防滴タイプ Photo Interrupter - Dust/Drip proof type

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [Vcc=5V,Ta=25℃ **]

Dimension(Unit:mm)

SymbolI tem Rating Unit
電 源 電 圧 Supply Voltage VCC 6 V

ロ ー レ ベ ル 出 力 電 流 Low-Level Output Current IOL 50 mA

出 力 電 圧 Output Voltage VO 28 V

動 作 温 度 Operating Temperature Topr -20 ～ +75 ℃

保 存 温 度 Storage Temperature Tstg -40 ～ +80 ℃

Model Mode Condi t ion
KI5510 High 入光時   at Beam detecting

KI5511 Low 入光時   at Beam detecting

SymbolI tem max.Condition typ.min.

動 作 電 源 電 圧

ロ ー レ ベ ル 供 給 電 流

ハ イ レ ベ ル 供 給 電 流

ロ ー レ ベ ル 出 力 電 圧

ハ イ レ ベ ル 出 力 電 圧

応 答 時 間

Supply Voltage

Low-Level Supply Current

High-Level Supply Current

Low-Level Output　 
Voltage

High-Level Output　 
Voltage

上昇

ICCL

ICCH

VOL

VOH

tr

tf

　
KI5510

KI5511

KI5510

KI5511

KI5510

KI5511

KI5510

KI5511

Vcc

Rise Time

下降 Fall TimeResponse Time

4.5 5.55.0

－ 25－

－ 25－

－ 0.4－

VCCx0.9 －－

Unit

V

mA

mA

V

V

μs
－ －

－ 25－
遮光時

遮光時、IOL=16mA

入光時、RL=47kΩ

入光時
入光時

遮光時

入光時、IOL=16mA

遮光時、RL=47kΩ

－ 25－

－ 0.4－

Shutter in

w/o Shutter

Shutter in

w/o Shutter

w/o Shutter

Shutter in

w/o Shutter

Shutter in VCCx0.9 －－

－ －
1.47

0.02

KI5510/5511

－

5

2.5 8.
2

2

1

 Beam axis

1

(1
3)

15
.7

25
0±
20

3 2 1

樹脂封止

 16.5 

 6
 

 7
.5
 

 1
3.
5 

 3.5 

 7.5  4.75  Φ3.2(Hole)  2×R2 

 7
.5
 

LED Mark

※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする 
　 General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0 ±0.2
　　5.0 to less than 15.0 ±0.3
　　15.0 or over ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only

φ3

φ3

Detector

 (4
.6
5)
 

 (3
.45
) 

0.5(Slit width)

3 ：GND

1 ：Vcc

2 ：Vout

LED1

R1

PIC1

型名枝番 コネクタメーカー：コネクタ品番 ハーネス長 リード線
Model variation Connector manufacturer : Connector P/N Harness Wire
AALF

AALF25

AA02LF
AA02LF25

JST : XAP-03V-1

JST : XAP-03V-1

JST : 03T-JWPF-VSLE-S

JST : 03T-JWPF-VSLE-S

100mm

250mm

100mm

250mm

UL1061 AWG#26

UL1061 AWG#26

UL1007 AWG#24

UL1007 AWG#24

※当該図面は 【 KI5510 - AALF25 】 の図面となります。

90%
10%

90%
10%

trt f

KI5510

tr t f

KI5511

RL=15kΩ

INPUT　
OUTPUT

INPUT　
OUTPUT

防塵・防滴構造 (IP64 相当 )
※コネクタ部　－AALF　非防滴仕様
　　　　　　　　 AA02LF　防滴仕様
アンプ内蔵、オープンコレクタ出力タイプ
検出精度が高い ：内蔵スリット 0.5mm
可視光カットタイプの為、外乱光の影響を受けにくい
LED制限抵抗内蔵タイプ
Dust and Drip proof type : IP64 equivalent.
Note)AALF model connector-Non drip proof.

AA02LF model connector-Drip proof.
Built-in amplifier, Open collector output type.
High-resolution : slit width 0.5mm.
Visible Light cut filter.
Built in resistor for LED drive.

・

・
・
・
・

・
・
・

KI5510/5511 は ､赤外発光ダイオードと受光素子にフォト IC
( デジタル出力 ) を組合せ防滴・防塵性能を達成した透過型
フォトセンサです。
Model KI5510/5511 consist of an Infrared LED and a High sensitive 
Photo IC (Digital Output).

カード機器、両替機の物体通過検出
医療機器、自動販売機などの液体使用箇所の物体検出
券売機の用紙通過検出

・

・
・
・
・

・
・
・

Object passing for Card reader, Bill exchanger.
Object passing at sweating area in Medical equipments and Auto vending machine.
Object passing in Auto vender and Ticket vending machine.

22.07-1A

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

< ご使用上の注意 >
センサ近くの Vcc-GND 間に 0.01μF 以上のバイパスコンデンサを
付けて使用されることを推奨致します。

<Operation Notice>
We recommend to use with 0.01μF of bypass capacitor between Vcc and 
GND and nearby of sensor.

当センサは防滴構造ですが、光軸面に結露または水滴が付着しま
すと動作が不安定になる可能性があります。
光軸面に結露、水滴が付着しましたら、十分に拭き取ってからご
使用下さい。

Although this sensor has a drip-proof structure, condensation or water 
droplets on the optical axis surface may cause unstable operation.
If condensation or water droplets are on the optical axis surface, wipe 
them off thoroughly before use.
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KI5510/5511

22.07-1A

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.

・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります
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ローレベル出力電流特性(代表例)
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Low-level Output Current　I OL （mA）
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検出位置特性１ (代表例) KI5511 検出位置特性2 (代表例) KI5511
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KI5530/5531/5540/5541
透過型フォトセンサ Photo Interrupter 

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [Vcc=5V or 12V,Ta=25℃ **]

Dimension(Unit:mm)

Model Mode Condi t ion
KI5530/5540

Low

入光時   at Beam detecting

KI5531/5541

High

入光時   at Beam detecting

SymbolI tem
max.

Condition
typ.min.

動 作 電 源 電 圧

ローレベル供給電流

ハイレベル供給電流

ローレベル出力電圧

ハイレベル出力電圧

応 答 時 間

Supply Voltage

Low-Level Supply Current

High-Level Supply Current

Low-Level Output　 
Voltage

High-Level Output　 
Voltage

上昇

ICCL

ICCH

VOL

VOH

tr

tf

KI5530/5540

VCC

Rise Time

下降 Fall TimeResponse Time

Unit

V

mA

mA

V

V

μs

－

－

－

VCCx0.9

－

－

－

－

VCCx0.9

－

20

20

0.4

－

－

20

20

0.4

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
1

0.02

Shutter in

Shutter in

w/o Shutter

w/o Shutter

Shutter in

Shutter in

w/o Shutter

w/o Shutter

遮光時

遮光時

入光時
入光時

遮光時

遮光時

入光時
入光時

KI5530/5531/5540/5541

13.212.010.8

※ 2

※ 3

RL=15kΩ

－

SymbolI tem
Rating

Unit

電 源 電 圧 Supply Voltage VCC V

ロ ー レ ベ ル 出 力 電 流 Low-Level Output Current IOL mA

出 力 許 容 損 失 Output power dissipation PO mW

16

150

13.5

出 力 電 圧 Output Voltage VO V

動 作 温 度 Operating Temperature Topr ℃

保 存 温 度 Storage Temperature Tstg

-20～ +75

-30～ +80 ℃

※ 1

KI5530/5540

KI5530/5540

KI5530/5540

KI5531/5541

KI5531/5541

KI5531/5541

KI5531/5541

6

≦ VCC

KI5530/5531 KI5540/5541

KI5530
KI5531

KI5540
KI5541

KI5530
KI5531

KI5540
KI5541

KI5530
KI5531

KI5540
KI5541

5.554.5

 3.5  5 

 6
.5
 

 1
1.
3 

 2
.8
 

 12 

 2
.1
 

 2 

LED Mark

 3
 

 0.5(Slit with) 

1

 6.2 

 2.4 

 6
.7
 

 2
.4
 

 2xR1.4 
 2xR2.5 

 11.8 

 4.4 
 0.5(Slit with) 

 3
 

1 2 31 2 3

Beam axis

※指示無き寸法公差は下記の通りとする
　General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0  ±0.2
　　5.0 to less than 15.0 ±0.3
　　15.0 or over  ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only

JST : BM03B-APSHSSAALF

型名枝番 コネクタメーカー : コネクタ品番 
Model variation Connector manufacturer : Connector P/N

PIC

R1

LED C1

：Vcc

：Vout

：GND

1

3

2

t f t r

KI5531 / KI5541

90%

10%

OUTPUT90%

10%

tr t f

KI5530 / KI5540

OUTPUT

INPUT INPUT

※ 1．電源電圧条件：KI5530/5531-5V

・
・
・
・
・

・

・
・

KI5530/5531/5540/5541は ､赤外発光ダイオードと受光素子
にフォト IC(デジタル出力 )を組合せた小型透過型フォト
センサです。
Model KI5530/5531/5540/5541 are compact size of Photo Interrupter 
and consist of an Infrared LED and a Photo IC.

アミューズメント機器の物体通過検出、ヤクモノの位置
検出
自動釣銭機、自動販売機のコイン通過検出
医療分析機器、その他

・
・
・
・
・

・
・
・

Detection of passing objects in amusement machines, position detection of gimmick.
Detection of passing coins in automatic change machines and vending machines.
Medical analysis equipment, etc.

23.03-1B

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

※ 1

アンプ内蔵、オープンコレクタ出力タイプ
抜け防止強ロック機構付きコネクタ採用
小型
検出溝幅：5mm、スリット幅：0.5mm
2点ネジ止め
Built-in amplifier, Open collector output type.
with secure locking structure connector.
Compact
Gap 5mm , Slit width : 0.5mm
Double sided Screw mount

※ 2．IOL=16mA
※ 3．RL=47kΩ

※ 1.　Vout端子に保護回路を内蔵している為、出力電圧は電源電圧より低く設定してご使用ください。
　　　出力電圧を電源電圧より高く設定すると、正常に動作しません。
　　　As protection circuit is included in Vout terminal, please set output voltage lower than supply voltage.
　　　If output voltage is set higher than supply voltage, sensors will not operate properly.

KI5540/5541-12VVcc Condition
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KI5530/5531/5540/5541

23.03-1B

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.

・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります
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※1- 電源電圧条件 　　　 

Detecting Distance　d（mm） Detecting Distance　d（mm）
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KI5770/5771
透過型フォトセンサ　防塵タイプ Photo Interrupter - Dust proof type

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [Vcc=5V,Ta=25℃ **]

Dimension(Unit:mm)

SymbolI tem Rating Unit
電 源 電 圧 Supply Voltage VCC 6 V

ロ ー レ ベ ル 出 力 電 流 Low-Level Output Current IOL 50 mA

動 作 温 度 Operating Temperature Topr -20 ～ +75 ℃

保 存 温 度 Storage Temperature Tstg -40 ～ +80 ℃

SymbolI tem max. UnitCondition typ.min.

V動 作 電 源 電 圧

ロ ー レ ベ ル 供 給 電 流

ハ イ レ ベ ル 供 給 電 流

ロ ー レ ベ ル 出 力 電 圧

ハ イ レ ベ ル 出 力 電 圧

応 答 時 間

Supply Voltage

Low-Level Supply Current

High-Level Supply Current

Low-Level Output　 
Voltage

High-Level Output　 
Voltage

上昇

ICCL

ICCH

VOL

VOH

tr

tf

Vcc

Rise Time

下降 Fall TimeResponse Time

4.5 5.55.0

mA
－ 25－

mA
－ 25－

V
－ 0.4－

V
VCCx0.9 －－

μs
－ －

－ 25－

－ 25－

－ 0.4－

VCCx0.9 －－

－ －
1.47

0.02

KI5770

KI5771

KI5770

KI5771

KI5770

KI5771

KI5770

KI5771

Shutter in

Shutter in

w/o Shutter

w/o Shutter

w/o Shutter

Shutter in

Shutter in

w/o Shutter

遮光時

遮光時、IOL=16mA

入光時、RL=47kΩ

入光時

入光時、IOL=16mA

遮光時、RL=47kΩ

遮光時
入光時

KI5770/5771

出 力 電 圧 Output Voltage VO 28 V

－

Model Output  type

KI5770/5771 オープンコレクタ   Open collector

KI5770

KI5771

Model Mode Condi t ion

High 入光時   at Beam detecting

Low 入光時   at Beam detecting

90%
10%

90%
10%

trt f

KI5770

tr t f

INPUT INPUT

OUTPUT
OUTPUT

KI5771

RL=15kΩ

DetectorEmitter

Beam
axis

③②①

 0.5(Slit width) 

※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする
　General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0 ±0.2
　　5.0 to less than15.0 ±0.3
　　15.0 or over ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only

PIC

R1

LED

③:GND

②:Vo

①:Vcc

型名
Model

KI5770/5771 JST:B3B-ZR

型名枝番 コネクタメーカー : コネクタ品番 
Model variation Ｃｏｎｎｅｃｔｏｒ manufacturer : Connector P/N

AALF

 8
.4
 

 (0
.5
) 

 1
5.
4 

 2.5 

 (4.75)  4.5 

2.4  3  2
 

 1
.1
 

 1
.3
 

 1
.7
 

 5 
 14 

 (7
) 

 0.8 

(2
.2
)

 4
.5
 

 6
.3
 

 (8
.5
) 

(1
.5
) 

 6.3  0.7  0.7 

防塵構造：粉塵の影響を受けにくい
検出精度が高い：スリット幅 0.5mm
可視光カットタイプの為、外乱光の影響を受けにくい
LED制限抵抗内蔵タイプ
Easy removing paper dust.
High-resolution : slit width 0.5mm.
Visible Light cut filter.
Built in resistor for LED drive.

・
・
・
・

・
・
・
・

KI5770/5771 は ､デジタル出力の防塵タイプ透過型
フォトセンサです。
Model KI5770/5771 consist of an Infrared LED and a Photo IC(Digital 
Output).

カード機器、両替機の物体通過検出
自動販売機、アミューズメント機器のコイン通過検出
券売機の用紙通過検出
ＯＡ機器、その他

・
・
・
・

・
・
・
・

Object passing for Card reader, Bill exchanger.
Coin-passing for Auto vending machine and Amusement.
Object passing in Auto vender and Ticket vending machine.
Paper detection for O.A. equipment.

20.03-1A

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

< ご使用上の注意 >
センサ近くの Vcc-GND 間に 0.01μF 以上のバイパスコンデンサを
付けて使用されることを推奨致します。
<Operation Notice>
We recommend to use with 0.01 μF of bypass capacitor between Vcc 
and GND and nearby of sensor.

透
過
型

133



お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KI5770/5771

20.03-1A

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.

・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります
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・取付板のプレス側から取付けを推奨します。
・We recommend to mount the sensor from 
 pressed surface of plate.

・実際に取り付けてガタツキ度合いをご確認され
 取り付け方法を決定下さい。
・The actual tolerance should be confirmed 
 after setting of sensor

推奨取付穴寸法図
Recommended installation to mounting holes

Insert

Plate

How to install t=1.0mm t=1.2mm t=1.6mm

ローレベル出力電流低減曲線
ローレベル出力電圧
ーローレベル出力電流特性（代表例） 検出位置特性1（代表例）KI5770

    

検出位置特性2（代表例）KI5770
    

検出位置特性1（代表例）KI5771
    

検出位置特性2（代表例）KI5771
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KI5774
透過型フォトセンサ　防塵タイプ Photo Interrupter - Dust proof type

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [ Ta=25℃ **]

暗 電 流

Dimension(Unit:mm)

SymbolI tem Rating Unit
IF 50

IFP 1

VR 5 V

P 75 mW

VCEO 30 V

SymbolI tem max. UnitCondition typ.min.

V

上昇

VF

Rise Time

下降 Fall Time

順 電 圧

逆 電 流

光 電 流

応 答 時 間
Response Time

－ 1.51.2

－ 10－
Forward Voltage

0.5 －－

－ －15

－ 0.1－

－ －17

発 光 側
E m i t t e r

受 光 側
D e t e c t o r

発 光 側
E m i t t e r

伝達特性
C o u p l e d

受 光 側
D e t e c t o r

VECO 5 V

Ic 20 mA

コレクタ･エミッタ間電圧

順 電 流

パ ル ス 順 電 流

逆 電 圧
許 容 損 失

エミッタ ･ コレクタ間電圧

コ レ ク タ 電 流

コ レ ク タ 損 失 Pc 75 mW

Topr -20～ +75 ℃

Tstg -30～ +80 ℃

動 作 温 度

保 存 温 度

Forward Current

Pulse Forward Current

Reverse Voltage

Power Dissipation

Collector-Emitter Voltage

Emitter-Collector Voltage

Collector Current

Collector Power Dissipation

Operating Temperature

Storage Temperature

IR

ICEO

IC

tr

tf

－ 0.4－

VR=3V

VCC=5V,IC=0.5mA,RL=1kΩ

VCE=5V, IF=20mA

VCE=20V, 0 lx

IF=20mA

IF=20mA, IC=0.15mAVCE(sat) V

mA

μA

μA

μs

Reverse Current

Dark Current

Light Current

※ 1

mA

A

KI5774

コレクタ・エミッタ 
間 飽 和 電 圧

Collector-Emitter
Saturation Voltage

LED

③：GND

※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする
　General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0 ±0.2
　　5.0 to less than15.0 ±0.3
　　15.0 or over ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only

JST:B3B-ZRAA02LF

型名枝番 コネクタメーカー : コネクタ品番 
Model variation Connector manufacturer : Connector P/N

Ptr
②：Collector
①：Anode

DetectorEmitter

Beam
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③②①
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20.03-1B

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

KI5774は ､アナログ出力の防塵タイプ透過型
フォトセンサです。
Model KI5774 consists of an Infrared LED and a High sensitive Photo 
transistor (Analog output).

防塵構造：粉塵の影響を受けにくい
検出精度が高い：スリット幅 0.5mm
可視光カットタイプの為、外乱光の影響を受けにくい
　・

・
・

・
・
・
・

カード機器、両替機の物体通過検出
自動販売機、アミューズメント機器のコイン通過検出
券売機の用紙通過検出
ＯＡ機器、その他

・
・
・

・
・
・
・

※ 1．パルス幅　tw≦ 100μs　Duty比 =0.01
※ 1．Pulse width tw≦ 100μs  Duty ratio=0.01

Easy removing paper dust.
High-resolution : slit width 0.5mm.
Visible Light cut filter.

Object passing for Card reader, Bill exchanger.
Coin-passing for Auto vending machine and Amusement.
Object passing in Auto vender and Ticket vending machine.
Paper detection for O.A. equipment.
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KI5774

20.03-1B

定格・特性曲線	 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください	
Characteristics			 Note:	Operation	never	exceeds	each	value	of	Maximum	Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.

・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　	・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります
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・取付板のプレス側から取付けを推奨します。
・We recommend to mount the sensor from 
 pressed surface of plate.

・実際に取り付けてガタツキ度合いをご確認され
 取り付け方法を決定下さい。
・The actual tolerance should be confirmed 
 after setting of sensor

推奨取付穴寸法図
Recommended installation to mounting holes

6.4
4

4
(4
)

6.4
4

6.4
4

4.26.2

5
(5
)

6 2.2
-0.10 -0.10-0.10

(6
)

Insert

Plate
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KI5780/5781
透過型フォトセンサ　防塵タイプ Photo Interrupter - Dust proof type

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [Vcc=5V,Ta=25℃ **]

Dimension(Unit:mm)

SymbolI tem Rating Unit

電 源 電 圧 Supply Voltage VCC 6 V

ロ ー レ ベ ル 出 力 電 流 Low-Level Output Current IOL 50 mA

動 作 温 度 Operating Temperature Topr -20 ～ +75 ℃

保 存 温 度 Storage Temperature Tstg -40 ～ +80 ℃

SymbolI tem max. UnitCondition typ.min.

V動 作 電 源 電 圧

ロ ー レ ベ ル 供 給 電 流

ハ イレ ベ ル 供 給 電 流

ロ ー レ ベ ル 出 力 電 圧

ハ イ レ ベ ル 出 力 電 圧

応 答 時 間

Supply Voltage

Low-Level Supply Current

High-Level Supply Current

Low-Level Output　 
Voltage

High-Level Output　 
Voltage

上昇

ICCL

ICCH

VOL

VOH

tr

tf

Vcc

Rise Time

下降 Fall TimeResponse Time

4.5 5.55.0

mA
－ 25－

mA
－ 25－

V
－ 0.4－

V
VCCx0.9 －－

μs
－ －

－ 25－

－ 25－

－ 0.4－

VCCx0.9 －－

－ －
1.47

0.02

KI5780

KI5781

KI5780

KI5781

KI5780

KI5781

KI5780

KI5781

Shutter in

Shutter in

w/o Shutter

w/o Shutter

w/o Shutter

Shutter in

Shutter in

w/o Shutter

遮光時

遮光時、IOL=16mA

入光時、RL=47kΩ

入光時

入光時、IOL=16mA

遮光時、RL=47kΩ

遮光時
入光時

KI5780/5781

出 力 電 圧 Output Voltage VO 28 V

RL=15kΩ

－

Model Output  type

KI5780/5781 オープンコレクタ   Open collector

KI5780

KI5781

Model Mode Condi t ion
High 入光時   at Beam detecting
Low 入光時   at Beam detecting

90%
10%

tf t r

KI5780

90%
10%

tr t f

KI5781
INPUT　
OUTPUT

INPUT　
OUTPUT

※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする
　General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0 ±0.2
　　5.0 to less than15.0 ±0.3
　　15.0 or over ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only

JST:B3B-ZR

型名 コネクタメーカー : コネクタ品番 
Model Ｃｏｎｎｅｃｔｏｒ manufacturer : Connector P/N

KI5780/5781

型名枝番
Model variation

AALF

Φ3.2(Hole) 

 (3) 

Beam
axis

Emitter Detector  0.5(Slit width) 

③②①

①：Vcc
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③：GND

PIC

R1

LED
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20.03-1A

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

防塵構造：粉塵の影響を受けにくい
検出精度が高い：スリット幅 0.5mm
可視光カットタイプの為、外乱光の影響を受けにくい
LED制限抵抗内蔵タイプ
Easy removing paper dust.
High-resolution : slit width 0.5mm.
Visible Light cut filter.
Built in resistor for LED drive.

・
・
・
・

・
・
・
・

KI5780/5781 は ､デジタル出力の防塵タイプ透過型
フォトセンサです。
Model KI5780/5781 consist of an Infrared LED and a Photo IC(Digital 
Output).

カード機器、両替機の物体通過検出
自動販売機、アミューズメント機器のコイン通過検出
券売機の用紙通過検出
ＯＡ機器、その他

・
・
・
・

・
・
・
・

Object passing for Card reader, Bill exchanger.
Coin-passing for Auto vending machine and Amusement.
Object passing in Auto vender and Ticket vending machine.
Paper detection for O.A. equipment.

< ご使用上の注意 >
センサ近くの Vcc-GND 間に 0.01μF 以上のバイパスコンデンサを
付けて使用されることを推奨致します。
<Operation Notice>
We recommend to use with 0.01 μF of bypass capacitor between Vcc 
and GND and nearby of sensor.
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KI5780/5781

20.03-1A

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.

・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります
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検出位置特性1（代表例）KI5780
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検出位置特性1（代表例）KI5781
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・取付板のプレス側から取付けを推奨します。
・We recommend to mount the sensor from 
 pressed surface of plate.

・実際に取り付けてガタツキ度合いをご確認され
 取り付け方法を決定下さい。
・The actual tolerance should be confirmed 
 after setting of sensor.

推奨取付穴寸法図
Recommended installation to mounting holes
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Reference torque to clench the screw : 0.4N・m
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KI5784
透過型フォトセンサ　防塵タイプ Photo Interrupter - Dust proof type

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [ Ta=25℃ **]

暗 電 流

Dimension(Unit:mm)

SymbolI tem Rating Unit

IF 50

IFP 1

VR 5 V

P 75 mW

VCEO 30 V

SymbolI tem max. UnitCondition typ.min.

V

上昇

VF

Rise Time

下降 Fall Time

順 電 圧

逆 電 流

光 電 流

応 答 時 間
Response Time

－ 1.51.2

－ 10－
Forward Voltage

0.5 －－

－ －15

－ 0.1－

－ －17

VR=3V

VCC=5V,IC=0.5mA,RL=1kΩ

VCE=5V, IF=20mA

VCE=20V, 0 lx

IF=20mA

発 光 側
E m i t t e r

受 光 側
D e t e c t o r

発 光 側
E m i t t e r

伝 達 特 性
C o u p l e d

受 光 側
D e t e c t o r

VECO 5 V

Ic 20 mA

コレクタ･エミッタ間電圧

順 電 流

パ ル ス 順 電 流

逆 電 圧

許 容 損 失

エミッタ･コレクタ間電圧

コ レ ク タ 電 流
コ レ ク タ 損 失 Pc 75 mW

Topr -20 ～ +75 ℃

Tstg -30 ～ +80 ℃

動 作 温 度

保 存 温 度

Forward Current

Pulse Forward Current

Reverse Voltage

Power Dissipation

Collector-Emitter Voltage

Emitter-Collector Voltage

Collector Current

Collector Power Dissipation

Operating Temperature

Storage Temperature

IR

ICEO

IC

tr

tf

－ 0.4－IF=20mA, IC=0.15mAVCE(sat) V

mA

μA

μA

μs

Reverse Current

Dark Current

Light Current

※ 1

mA

A

KI5784

コレクタ・エミッタ 
間 飽 和 電 圧

Collector-Emitter
Saturation Voltage

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする
　General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0 ±0.2
　　5.0 to less than15.0 ±0.3
　　15.0 or over ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only

JST:B3B-ZR

型名 コネクタメーカー : コネクタ品番 
Model Ｃｏｎｎｅｃｔｏｒ manufacturer : Connector P/N

KI5784

型名枝番
Model variation

AALF

LED
①：Anode

②：Collector

③：GND

Ptr

Φ3.2(Hole) 

 (3) 

Beam
axis

Emitter Detector  0.5(Slit width) 

③②①
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20.03-1A

※ 1．パルス幅　tw ≦ 100μs　Duty 比 =0.01
※ 1．Pulse width tw ≦ 100μs  Duty ratio=0.01

KI5784 は ､アナログ出力の防塵タイプ透過型
フォトセンサです。
Model KI5784 consists of an Infrared LED and a High sensitive Photo 
transistor (Analog output).

防塵構造：粉塵の影響を受けにくい
検出精度が高い：スリット幅 0.5mm
可視光カットタイプの為、外乱光の影響を受けにくい
Easy removing paper dust.
High-resolution : slit width 0.5mm.
Visible Light cut filter.

・
・
・

・
・
・
・

カード機器、両替機の物体通過検出
自動販売機、アミューズメント機器のコイン通過検出
券売機の用紙通過検出
ＯＡ機器、その他

・
・
・

・
・
・ 
・

Object passing for Card reader, Bill exchanger.
Coin-passing for Auto vending machine and Amusement.
Object passing in Auto vender and Ticket vending machine.
Paper detection for O.A. equipment.
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KI5784

20.03-1A

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.

・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります
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・取付板のプレス側から取付けを推奨します。
・We recommend to mount the sensor from 
 pressed surface of plate.

・実際に取り付けてガタツキ度合いをご確認され
 取り付け方法を決定下さい。
・The actual tolerance should be confirmed 
 after setting of sensor.

推奨取付穴寸法図
Recommended installation to mounting holes

6.
4

14.2

18.2
M3 screw

Reference torque to clench the screw : 0.4N・m

応答時間ー負荷抵抗特性 (代表例)
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KB1240/1241
分離型フォトセンサ Photo Interrupter - Separate type

20.03-1A

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [Ta=25℃ **]

発光、受光間ギャップを任意に設定可能（1~100mm）
ローコストタイプ
その他シリーズ       フォトトランジスタ出力 ･･･KB1242
Distance between Emitter and Detector can be set within 1mm to 
100mm.
Low Cost.
The other model; Phototransistor output type ･･･ KB1242

・

・
・

・
・
・

KB1240/1241 は ､ 発光側に赤外発光ダイオード、受光側にフォト
IC（デジタル出力）を採用した分離型フォトセンサです ｡
Model KB1240/1241 consist of an Infrared LED and a Photo IC(Digital 
Output).

自動販売機、券売機の物体通過検出
複写機・印刷機の用紙有無、タイミング検出
各種自動機の物体通過検出

・
・
・

・
・

・

Object passing in Auto vender and Ticket vending machine.
Paper detection/Timing detection in Copy machine and Printing 
machine.
Object passing for Card reader, Auto vending machine, Amusement 
machine, Printing machine

※ 1．パルス幅　tw ≦ 100μs　Duty 比 =0.01
※ 1．Pulse width tw ≦ 100μs Duty ratio=0.01

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

< ご使用上の注意 >
センサ近くの Vcc-GND 間に 0.01μF 以上のバイパスコンデンサを
付けて使用されることを推奨致します。
<Operation Notice>
We recommend to use with 0.01μF of bypass capacitor between Vcc and 
GND and nearby of sensor.

(  )=KB1241

Dimension(Unit:mm)

SymbolI tem Rating Unit
IF 50 mA

IFP 1 A

VR 5 V

P 75 mW

VCC 17 V

SymbolI tem max.Condition typ.min.

上昇

VF

Rise Time

下降 Fall Time

順 電 圧
逆 電 流

動 作 電 源 電 圧

ハイレベル出力電圧

応 答 時 間
Response Time

－ 1.51.2

－
4.5

10

15.0

－
－

Forward Voltage

4.5 －－

－ －0.1

－ 0.4－

－ 3.81.7

－ －0.05

発 光 側
E m i t t e r

受 光 側
D e t e c t o r

発 光 側
E m i t t e r

伝 達 特 性
C o u p l e d

受 光 側
D e t e c t o r

IOL 50 mA

Po 175 mW

電 源 電 圧

順 電 流

パ ル ス 順 電 流
逆 電 圧

許 容 損 失

ロ ー レ ベ ル 出 力 電 流

出 力 許 容 損 失

Topr -20 ～ +75 ℃

Tstg -30 ～ +85 ℃

動 作 温 度

保 存 温 度

Forward Current

Pulse Forward Current

Reverse Voltage

Power Dissipation

Supply Voltage

Low-Level Output Current

Output Power Dissipation

Operating Temperature

Storage Temperature

IR

VCC

VOL

VOH

ICCL

tr

tf

Reverse Current

Supply Voltage

Low-Level Output 
Voltage
High-Level Output 
Voltage

※ 1

スレッシュホールド
入 力 電 流 

ローレベル供給電流

ハイレベル供給電流

Low-Level Supply 
Current
High-Level Supply 
Curren

Threshold Input　
Current

ヒ ス テ リ シ ス Hysteresis

ICCH

IFLH

IFHL

IFHL/IFLH
(IFLH/IFHL)

－ 2.20.7

0.5 0.90.65

－ 15－
VCC=5V

d=100mm

VR=3V

－

VCC=5V, IF=15mA, d=100mm,
RL=280Ω

VCC=5V, IF=15mA (IF=0)

VCC=5V, IF=0 (IF=15mA), IOL=16mA

VCC=5V, IF=0 (IF=15mA)

IF=20mA

VCC=5V

VCC=5V, IF=15mA (IF=0)

 

Unit

V

mA

V

V

μＡ
V

μs

mA

－

mA

ローレベル出力電圧

Low → High

High → Low

KB1240

KB1241

KB1240/1241

KB1240 High 入光時

KB1241 Low

100mm

100mm入光時
at Beam detecting

Model Mode Detecting distance
検出距離動作モード形式

at Beam detecting

123 123

1
2

3

1  ：Vcc

3  ：GND

2  ：Vout

＜Detector＞＜Emitter＞

15
kΩ

9
2.2
7.50.9

Φ6.5

Φ3.2(Hole)

( 3.
5)

10
24

1.5
 m
ax

2-Ｒ3.5 Ｒ0.5

Connector Connector

Anode:

Cathode:

Anode:

Φ
2

（注）KB1241は逆論理回路となります
Note:KB1241 has reverse logic

JST:B3B-ZRAA14LF
AA23LF

型名枝番 コネクタメーカー : コネクタ品番 
Model variation Connector manufacturer : Connector P/N

KB1240
KB1241

発光側品番 / Model 受光側/　Emitter /　Detector
KB1242-AA14LF
KB1242-AA14LF

KB1240-AA23LF
KB1241-AA23LF

※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする 
　 General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0  ±0.2
　　5.0 to less than 15.0 ±0.3
　　15.0 or over  ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KB1240/1241

20.03-1A

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.

・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります
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検出位置特性1（代表例）KB1240 検出位置特性2（代表例）KB1240

検出位置特性2（代表例）KB1241検出位置特性1（代表例）KB1241

順電流低減曲線 順電圧－順電流特性（代表例）

応答時間－負荷抵抗特性（代表例）
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KB1242
分離型フォトセンサ Photo Interrupter - Separate type

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [ Ta=25℃ **]

発光、受光間ギャップを任意に設定可能（1~100mm）
ローコストタイプ
その他シリーズ
　フォト IC出力（デジタル出力）･･･KB1240/KB1241
Distance between Emitter and Detector can be set within 1mm to 
100mm.
Low Cost.
The other model; Photo IC output type･･･KI1240/KB1241

・

・
・

・
・
・

KB1242 は ､発光側に赤外発光ダイオード、受光側に高感度
フォトトランジスタを採用した分離型フォトセンサです ｡
受光側、発光側単体としても使用可能です。
Model KB1242 consists of an Infrared LED and a Phototransistor, and 
has one piece seamless plastic housing.

自販機・券売機等の物体通過検出
複写機・印刷機の用紙有無、タイミング検出
各種自動機の物体通過検出

・
・
・

・
・

・

Object passing in Auto vender and Ticket vending machine.
Paper detection/Timing detection in Copy machine and Printing 
machine.
Object passing for Card reader, Auto vending machine. 

※ 1．パルス幅　tw ≦ 100μs　Duty 比 =0.01
※ 1．Pulse width tw ≦ 100μs  Duty ratio=0.01

20.03-1A

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

Dimension(Unit:mm)

SymbolI tem Rating Unit
IF 50 mA

IFP 1 A

VR 5 V

P 75 mW

VCEO 30 V

SymbolI tem max. Unittyp.min.

VVF順 電 圧

逆 電 流

－ 1.51.2

－ 10－
Forward Voltage

VR=3V

発 光 側
E m i t t e r

受 光 側
D e t e c t o r

発 光 側
E m i t t e r

受 光 側
D e t e c t o r

VECO 5 V

IC 20 mA

コレクタ ･ エミッタ間電圧

順 電 流

パ ル ス 順 電 流
逆 電 圧

許 容 損 失

エミッタ ･ コレクタ間電圧

コ レ ク タ 電 流

Forward Current

Pulse Forward Current

Reverse Voltage

Power Dissipation

Collector-Emitter Voltage

Emitter-Collector Voltage

Collector Current

Topr -20 ～ +75 ℃
Tstg -30 ～ +85 ℃

動 作 温 度

保 存 温 度

Operating Temperature

Storage Temperature

IR μＡReverse Current

※ 1

－ 0.1－ICEO μＡDark Current暗 電 流

光 電 流

応 答 時 間

0.2 －－

伝 達 特 性
C o u p l e d

IC mALight Current

－ 0.4－VCE(sat) Vコレクタ・エミッタ
間 飽 和 電 圧

Collector-Emitter
 Saturation Voltage

－

上昇 Rise Time

下降 Fall TimeResponse Time

Condition

IF=20mA

VCE=20V, 0 lx

IF=20mA, VCE=5V, d=100mm

IF=20mA, IC=0.1mA, d=100mm

VCC=5V, IC=0.2mA
RL=1kΩ, d=100mm

tr

tf
μs

－ －19

－ 28

PC 75 mWコ レ ク タ 損 失

KB1242

Collector Power Dissipation

123123

1
2

3

 ：Collector

 ：Emitter
 ：Emitter

1

3
2

9
2.2
7.50.9

Φ6.5

Φ3.2(Hole)

( 3
.5
)

10
24

1.5
 m
ax

2-Ｒ3.5 Ｒ0.5

Connector Connector

Anode:  

Cathode:

Anode:

Φ
2

＜Detector＞KB1242-AA23＜Emitter＞KB1242-AA14

AA14LF
AA23LF

型名枝番 コネクタメーカー : コネクタ品番 
Model variation Ｃｏｎｎｅｃｔｏｒ  manufacturer : Connector P/N

※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする 
　 General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0 ±0.2
　　5.0 to less than 15.0 ±0.3
　　15.0 or over ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only

JST:B3B-ZR
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KB1242
定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.

・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります

20.03-1A
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順電流低減曲線 コレクタ損失低減曲線 順電流－順電圧特性（代表例）

距離特性（代表例）光電流－周囲温度特性（代表例）
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KB1246
分離型フォトセンサ  光変調タイプ Photo Interrupter - Separate type - Light modulation type

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [Vcc=5V,Ta=25℃ **]

発光、受光間ギャップを任意に設定可能（max.400mm）
ローコストタイプ
KB892 より小型化
光変調方式の為、外乱光等のノイズに強い
リード線長、コネクタ形式の指定可
長距離検出が可能
抜け防止強ロック機構付きコネクタ採用
その他シリーズ
 コネクタタイプ ･･･KB1281
 スリット内蔵の高精度検出タイプも有り
Distance between Emitter and Detector can be max. 400mm.
Low Cost.
Compact Package.
Resistant to Ambient Illumination noise.
(Light-modulation type)
Customized wire length or connector model is available.
Long distance detection.
with secure locking structure connector.
The other model; Connector type ･･･KB1281
High resolution type is available.

・
・
・
・

・
・
・
・

・
・
・

KB1246 は、発光側に赤外発光ダイオード、受光側に変調式
フォト ICを採用した光同期検出型フォトセンサです。
Model KB1246 consists of an Infrared LED and a Light-modulation Photo 
IC(Digital Output).　

アミューズメント機器の物体通過検知
自動化ラインにおけるワークの検出、位置決め
各種自動機の物体通過検知

・
・
・
・
・
・
・
・

・
・
・

Object passing for Amusement machine.
Position/work detection at automatic line.
Object passing for Card reader, Auto vending machine.

20.03-1A

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

Dimension(Unit:mm)

SymbolI tem Rating Unit
VCC 7 V

IO 50 mA

Topr -10 ～ +60 ℃

Tstg -20 ～ +80 ℃

SymbolI tem max.Condition typ.min.

VCC 4.75 5.255.0

－ 150－

電　　 源　　 電　　 圧

出　　 力　　 電　　 流
動　　 作　　 温　　 度

保　　 存　　 温　　 度

Supply Voltage

Output Current

Operating Temperature

Storage Temperature

ICCP

－ 20－ICC

－ 0.4－VOL

VCCx0.9 －－VOH

Supply Voltage

Current Consumption

Low Level Output Voltage

High Level Output Voltage

動 作 電 源 電 圧

消 費 電 流

ロ ー レ ベ ル 出 力 電 圧

ハ イ レ ベ ル 出 力 電 圧

400 －－dDetecting Distance検 出 距 離

2000 －－－Ambient Illumination外 乱 光 許 容 照 度

－ 1－

パルスせん頭値、RL=∞

平滑値、RL=∞

入光時、IOL=16mA

遮光時

CIE 標準 A 光源

－

Unit

V

mA

mA

V

V

mm

lx

msResponse Time応 答 時 間

Pulse Serge 

Average

 at Beam detecting

Light block by object

CIE STD. A light source

KB1246

－

VCC=5V

VCC=5V

  

※3　リード線 / Wire:  UL1007AWG#26

0.2 7.8

6.8φ6.2

10.0

φ3.2(Hole）

70
±
10

18

6.
0（
8）

1 2 3 4

※1

※3

HJST

※2

LED Mark

2 1

Vcc    : 1

Vo      : 2

GND   : 3

LED・K : 4

1 :Vcc

2 :LED・K

＜Detector＞KB1246-AA22LF ＜Emitter＞KB1246-AA12LF

※ (　)内寸法は参考値とする / （　）value means for reference only
※ 下図の様に接続しご使用下さい / Please note the below connection

JST: SMR-02V-N  ※2AA12LF
AA22LF

型名枝番 コネクタメーカー : コネクタ品番 
Model variation Ｃｏｎｎｅｃｔｏｒ manufacturer : Connector P/N

JST: SMR-04V-N  ※1

1

4

2
3

1

2> >
> >
> >
> > > >

> >

OUT

※3

※指示無き寸法公差は下記の通りとする
　General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0  ±0.2
　　5.0 to less than 15.0 ±0.3
　　15.0 or over  ±0.5
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KB1246

20.03-1A

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.

・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります
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KB1281/1581
分離型フォトセンサ  光変調タイプ Photo Interrupter - Separate type  - Light modulation type

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [Vcc=5V,Ta=25℃ **]

発光、受光間ギャップを長距離で設置可能
（1~400 又は 800mm）
ローコストタイプ
光変調方式の為、外乱光等のノイズに強い
その他シリーズ
 ハーネスタイプ ･･･KB1246
 フォトトランジスタタイプ ･･･KB1284
 KB1581 の外乱光許容照度 5000lx タイプも有り

Distance between Emitter and Detector can be set long.
(max.400 or 800mm)
Low Cost.
Resistant to Ambient Illumination noise.(Light-modulation type)
The other model; Harness type ･･･KB1246
                            Phototransistor type ･･･KB1284
                            KB1581 has Ambient Illumination 5000lx type.

・

・
・
・

・
・
・

KB1281/1581 は、発光側に赤外発光ダイオード、受光側に変
調式フォト IC を採用した光同期検出型の分離型フォトセン
サです。
Model KB1281/1581 consists of an Infrared LED and a 
Light-modulation Photo IC(Syncronous type).

アミューズメント機器の物体通過検知
自動化ラインにおけるワークの検出、位置決め
各種自動機の物体通過検知

・

・
・
・

・
・
・

Object passing for Amusement machine.
Position/work detection at automatic line.
Object passing for Card reader, Auto vending machine.

20.03-1A

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

Dimension(Unit:mm)

SymbolI tem Rating Unit
VCC 7 V

IO 50 mA

Topr -10 ～ +60 ℃

Tstg -20 ～ +80 ℃

SymbolI tem max.Condition typ.min.

VCC 4.75 5.255.0

－ 150－

電　　 源　　 電　　 圧

出　　 力　　 電　　 流
動　　 作　　 温　　 度

保　　 存　　 温　　 度

Supply Voltage

Output Current

Operating Temperature

Storage Temperature

ICCP

－ 20－ICC

－ 0.4－VOL

VCCx0.9 －－VOH

Supply Voltage

Current Consumption

Low Level Output Voltage

High Level Output Voltage

動 作 電 源 電 圧

消 費 電 流

ロ ー レ ベ ル 出 力 電 圧

ハ イ レ ベ ル 出 力 電 圧

400

800

－
－

－
－

dDetecting Distance検 出 距 離

2000 －－－Ambient Illumination外 乱 光 許 容 照 度

－ 1－

パルスせん頭値、RL=∞

平滑値、RL=∞

入光時、IOL=16mA

遮光時
KB1281

KB1581

CIE 標準 A 光源
－

Unit

V

mA

mA

V

V

mm

mm

lx

msResponse Time応 答 時 間

Pulse Serge 

Average

 at Beam detecting

Light block by object

CIE STD. A light source

KB1281/1581

－

VCC=5V

VCC=5V

VCC=5V

Model Mode

KB1281
Low 入光時

Detecting
distance

400mm

検出距離動作モード形式

at Beam detectingKB1581 800mm

①②③

Vcc : ④

Vo : ③

GND : ②

LED・K : ①

① : Vcc

② : Vcc

③ : LED・K

10kΩ

＜Emitter＞＜Detector＞

LED Mark

※ 下図の様に接続しご使用下さい / Please note the below connection

JST : B3B-PH-K-S
JST : B4B-PH-K-S
JST : B4B-PH-K-S

1

4

2
3

1

3
2

> >
> >
> >
> > > >

> >

Output

E
m
itt
er

D
et
ec
to
r

型名 コネクタメーカー : コネクタ品番 
Model Ｃｏｎｎｅｃｔｏｒ manufacturer : Connector P/N

KB1281

KB1581

型名枝番
Model variation
AA12LF
AA22LF
AA23LF

0.2
0.9±0.1

8.3

7.3
φ6.2

10

6.
5m
ax

18

6

11
.2
5

φ
0.
9±
0.
1

（
8）

④③②①

φ3.2(Hole）

※指示無き寸法公差は下記の通りとする
　General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0  ±0.2
　　5.0 to less than 15.0 ±0.3
　　15.0 or over  ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only

KB1281
KB1581

品番 / Model 発光側　/　Emitter受光側　/　Detector
KB1281-AA22LF
KB1581-AA23LF

KB1281-AA12LF
KB1281-AA12LF
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KB1281/1581

20.03-1A

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.

・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります
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KB1284
分離型フォトセンサ Photo Interrupter - Separate type

20.03-1A

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [ Ta=25℃ **]

発光、受光間ギャップを任意に設定可能（1~100mm）
ローコストタイプ
その他シリーズ
   光変調型フォト IC出力（デジタル出力）･･･KB1281
Distance between Emitter and Detector can be set within 1mm to 
100mm.
Low Cost.
The other model; Photo IC output type ･･･KB1281

・

・
・

・
・
・

KB1284 は ､ 発光側に赤外発光ダイオード、受光側に高感度
フォトトランジスタを採用した分離型フォトセンサです ｡
受光側、発光側単体としても使用可能です。
Model KB1284 consists of an Infrared LED and a Phototransistor. 

自販機・券売機等の物体通過検出
複写機・印刷機の用紙有無、タイミング検出
各種自動機の物体通過検出

・
・
・

・
・

・

Object passing in Auto vender and Ticket vending machine.
Paper detection/Timing detection in Copy machine and Printing 
machine.
Object passing for Card reader, Auto vending machine.

※ 1．パルス幅　tw ≦ 100μs　Duty 比 =0.01
※ 1．Pulse width tw ≦ 100μs  Duty ratio=0.01

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

Dimension(Unit:mm)

SymbolI tem Rating Unit
IF 50

IFP 1 A

VR 5 V

P 75 mW

VCEO 30 V

SymbolI tem max. Unittyp.min.

VVF順 電 圧

逆 電 流

－ 1.51.2

－ 10－

Forward Voltage

発 光 側
E m i t t e r

受 光 側
D e t e c t o r

発 光 側
E m i t t e r

受 光 側
D e t e c t o r

VECO 5 V

IC 20 mA

コレクタ ･ エミッタ間電圧

順 電 流

パ ル ス 順 電 流
逆 電 圧

許 容 損 失

エミッタ ･ コレクタ間電圧

コ レ ク タ 電 流

Forward Current

Pulse Forward Current

Reverse Voltage

Power Dissipation

Collector-Emitter Voltage

Emitter-Collector Voltage

Collector Current

Topr -20 ～ +75 ℃

Tstg -30 ～ +85 ℃

動 作 温 度

保 存 温 度

Operating Temperature

Storage Temperature

IR μＡReverse Current

※ 1

－ 0.1－ICEO μＡDark Current暗 電 流

光 電 流

応 答 時 間

0.2 －－

伝 達 特 性
C o u p l e d

IC mALight Current

－ 0.4－VCE(sat) Vコレクタ・エミッタ
間 飽 和 電 圧

Collector-Emitter
 Saturation Voltage

－

上昇 Rise Time

下降 Fall TimeResponse Time

Condition

VR=3V

IF=20mA

VCE=20V, 0 lx

IF=20mA, VCE=5V, d=100mm

IF=20mA, IC=0.1mA, d=100mm

VCC=5V, IC=0.2mA
RL=1kΩ, d=100mm

tr

tf
μs

－ －19

－ 28

PC 75 mWコ レ ク タ 損 失

mA

KB1284

Collector Power Dissipation

0.2
0.9±0.1

8.3

7.3

123

Φ6.2

10.0

6.
5m
ax

18

6.
0

11
.2
5

Φ
0.
9±
0.
1

（
8）

Φ3.2(Hole）

3  :Cathode

2  :Anode

1  :Anode

＜Emitter＞ KB1281-AA12LF＜Detector＞ KB1284-AA22LF

LED Mark

Emitter:   3

Emitter:  2 

Collector:   1

123

JST:B3B-PH-K-SAA12LF
AA22LF

型名枝番 コネクタメーカー : コネクタ品番 
Model variation Connector manufacturer : Connector P/N

※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする 
　 General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0 ±0.2
　　5.0 to less than 15.0 ±0.3
　　15.0 or over ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

20.03-1A

KB1284
定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.

・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります
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順電流低減曲線 コレクタ損失低減曲線 順電流－順電圧特性 （代表例）

距離特性 （代表例）光電流－周囲温度特性 （代表例）

暗電流－周囲温度特性 （代表例） 応答時間－負荷抵抗特性 （代表例）光電流－順電流特性 （代表例）

検出位置特性 （代表例）

VCE=5V
IF＝20ｍA
d=150mm
Ta=25℃
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KB1700
分離型フォトセンサ  光変調タイプ Photo Interrupter - Separate type - Light modulation type

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [Vcc=5V,Ta=25℃ **]

発光、受光間ギャップを任意に設定可能（max.400mm）
ローコストタイプ
光変調方式の為、外乱光等のノイズに強い
長距離検出が可能
Distance between Emitter and Detector can be max. 400mm.
Low Cost.
Resistant to Ambient Illumination noise.
(Light-modulation type)
Long distance detection.

・
・
・

・

・
・
・

KB1700 は、発光側に赤外発光ダイオード、受光側に変調式
フォト IC を採用した光同期検出型の分離型フォトセンサで
す。
Model KB1700 consist of an Infrared LED and a Light-modulation Photo 
IC(Syncronous type).

金融機器の物体通過検知
自動化ラインにおけるワークの検出、位置決め
各種自動機の物体通過検知

・
・
・
・

・
・
・

Object passing for Banking machine like ATM.
Position/work detection at automatic line.
Object passing for Card reader, Auto vending machine.

20.03-1A

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

Dimension(Unit:mm)

SymbolI tem Rating Unit
VCC 7 V

IO 50 mA

Topr -10 ～ +60 ℃

Tstg -20 ～ +80 ℃

SymbolI tem max.Condition typ.min.

VCC 4.75 5.255.0

－ 150－

電　　 源　　 電　　 圧

出　　 力　　 電　　 流

動 作 温 度

保　　 存　　 温　　 度

Supply Voltage

Output Current

Operating Temperature

Storage Temperature

ICCP

－ 20－ICC

－ 0.4－VOL

VCCx0.9 －－VOH

Supply Voltage

Current Consumption

Low Level Output Voltage

High Level Output Voltage

動 作 電 源 電 圧

消 費 電 流

ロ ー レ ベ ル 出 力 電 圧

ハ イ レ ベ ル 出 力 電 圧

400 －－dDetecting Distance検 出 距 離

－2000 －－Ambient Illumination外 乱 光 許 容 照 度

－ 1－

パルスせん頭値、RL=∞

平滑値、RL=∞

入光時、IOL=16mA

遮光時

CIE 標準 A 光源

－

Unit

V

mA

mA

V

V

mm

lx

msResponse Time応 答 時 間

Pulse Serge 

Average

 at Beam detecting

Light block by object

CIE STD. A light source

KB1700

－

VCC=5V

VCC=5V

※ 下図の様に接続しご使用下さい
    Please note the below connection

＜ Detector＞ ＜ Emitter＞KB1700-AA22LF KB3880-AA12LF

8 0.80.8 8 0.80.8

30°

2
2

9

2
2

9

3

(2
0.
6)

16

2.25 2.2 5

φ6

2

+0
-0.2 φ6

+0
-0.2

5.
2
+0 -0
.2

1 2 3 1 2 3

Vcc :   1  

Vo :   2  

GND :   3  

LED・K :   4  

3 : Vcc

2 : Vcc

1 : LED・K

10kΩ  

 

4

30°

2
5.
2
+0 -0
.2

17
.2

JST:B3B-ZR
JST:B4B-ZR

AA12LF
AA22LF

型名枝番 コネクタメーカー : コネクタ品番 
Model variation Ｃｏｎｎｅｃｔｏｒ manufacturer : Connector P/N

4

1

3
2

1

3
2

> >
> >
> >
> > > >

> >D
et
ec
to
r

E
m
itt
erOutput

※指示無き寸法公差は下記の通りとする
　General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0  ±0.2
　　5.0 to less than 15.0 ±0.3
　　15.0 or over  ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする 
   （　） value means for referance only
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KB1700

20.03-1A

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.

・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります
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KB3290
分離型フォトセンサ Photo Interrupter - Separate type

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [ Ta=25℃ **]

発光、受光間ギャップを任意に設定可能（1~100mm）
ローコストタイプ
Distance between Emitter and Detector can be set within 
1mm to 100mm.
Low Cost

・

・

・
・
・
・

KB3290 は ､発光側に赤外発光ダイオード、受光側に高感度
フォトトランジスタを採用した分離型フォトセンサです ｡
受光側、発光側単体としても使用可能です。 
Model KB3290 consists of an Infrared LED and a Phototransistor, and 
has one piece seamless plastic housing.

金融機器の物体通過検知
自動販売機、券売機の物体通過検出
複写機・印刷機の用紙有無、タイミング検出
各種自動機の物体通過検出

・
・

・
・
・

・

Object passing for Banking machine like ATM.
Object passing in Auto vender and Ticket vending machine.
Paper detection/Timing detection in Copy machine and Printing 
machine.
Object passing for Card reader, Auto vending machine. 

※ 1．パルス幅　tw ≦ 100μs　Duty 比 =0.01

※ 1．Pulse width tw ≦ 100μs  Duty ratio=0.01

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

20.03-1A

Dimension(Unit:mm)

SymbolI tem Rating Unit
IF 50 mA

IFP 0.3 A

VR 5 V

P 75 mW

VCEO 30 V

SymbolI tem max. UnitCondition typ.min.

VVF順 電 圧

逆 電 流

－ 1.51.2

－ 10－

Forward Voltage

発 光 側
E m i t t e r

受 光 側
D e t e c t o r

発 光 側
E m i t t e r

受 光 側
D e t e c t o r

VECO 5 V

IC 20 mA

コレクタ ･ エミッタ間電圧

順 電 流

パ ル ス 順 電 流
逆 電 圧

許 容 損 失

エミッタ ･ コレクタ間電圧

コ レ ク タ 電 流

Forward Current

Pulse Forward Current

Reverse Voltage

Power Dissipation

Collector-Emitter Voltage

Emitter-Collector Voltage

Collector Current

Topr -20 ～ +75 ℃

Tstg -30 ～ +85 ℃

動 作 温 度

保 存 温 度

Operating Temperature

Storage Temperature

IR μＡReverse Current

※ 1

－ 0.1－ICEO μＡDark Current暗 電 流

光 電 流

応 答 時 間

0.3 －－

伝 達 特 性
C o u p l e d

IC mALight Current

－ 0.4－VCE(sat) Vコレクタ・エミッタ
間 飽 和 電 圧

Collector-Emitter
 Saturation Voltage

－

上昇 Rise Time

下降 Fall TimeResponse Time

VR=3V

IF=20mA

VCE=10V, 0 lx

VCE=5V, IF=20mA, d=100mm

IF=20mA, IC=0.1mA, d=100mm

VCC=5V, IC=0.3mA
RL=1kΩ , d=100mm

tr

tf
μs

－ －24

－ 25

PC 75 mWコ レ ク タ 損 失

KB3290

Collector Power Dissipation

＜Emitter＞

2 ： Emitter

1 ： Collector

 Cathode: 2

Anode : 1

＜Detector＞ KB3290-AA12LF KB3290-AA22LF

1 21 2

JST:B2B-ZRAA12LF
AA22LF

型名枝番 コネクタメーカー : コネクタ品番 
Model variation Connector manufacturer : Connector P/N
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φ6-
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5
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10
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5
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.20
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2
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1

※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする 
　 General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0 ±0.2
　　5.0 to less than 15.0 ±0.3
　　15.0 or over ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KB3290

20.03-1A

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.

・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります
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光電流－順電流特性（代表例）

検出位置特性（代表例）
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KB3390
分離型フォトセンサ  完全防塵タイプ Photo Interrupter - Separate type Super Dust Proof type

20.03-1A

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [ Ta=25℃ **]

発光、受光間ギャップを任意に設定可能（1˜100mm）
完全防塵型。レンズ内部への粉塵対策構造
スナップインタイプ

・

・

・

・
・
・
・

KB3390 は ､発光側に赤外発光ダイオード、受光側に高感度
フォトトランジスタを採用した分離型フォトセンサです ｡
受光側、発光側単体としても使用可能です。 
Model KB3390 consists of an Infrared LED and a Phototransistor, and 
has one piece seamless plastic housing.

金融機器の物体通過検知
自動販売機、券売機の物体通過検出
複写機・印刷機の用紙有無、タイミング検出
各種自動機の物体通過検出

・
・
・

・
・
・

・

Object passing for Banking machine like ATM.
Object passing in Auto vender and Ticket vending machine.
Paper detection/Timing detection in Copy machine and Printing 
machine.
Object passing for Card reader, Auto vending machine. 

※ 1．パルス幅　tw ≦ 100μs　Duty 比 =0.01

※ 1．Pulse width tw ≦ 100μs  Duty ratio=0.01

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

Distance between Emitter and Detector can be set within 1mm to 
100mm.
Super Dust proof type. Structure to prevent intrusion of paper dust 
into lens room.  
Snap-in installation

Dimension(Unit:mm)

SymbolI tem Rating Unit
IF 50 mA

IFP 0.3 A

VR 5 V

P 75 mW

VCEO 30 V

SymbolI tem max. UnitCondition typ.min.

VVF順 電 圧

逆 電 流

－ 1.51.2

－ 10－

Forward Voltage

発 光 側
E m i t t e r

受 光 側
D e t e c t o r

発 光 側
E m i t t e r

受 光 側
D e t e c t o r

VECO 5 V

IC 20 mA

コレクタ ･ エミッタ間電圧

順 電 流

パ ル ス 順 電 流
逆 電 圧

許 容 損 失

エミッタ ･ コレクタ間電圧

コ レ ク タ 電 流

Forward Current

Pulse Forward Current

Reverse Voltage

Power Dissipation

Collector-Emitter Voltage

Emitter-Collector Voltage

Collector Current

Topr -20 ～ +75 ℃

Tstg -30 ～ +85 ℃

動 作 温 度

保 存 温 度

Operating Temperature

Storage Temperature

IR μＡReverse Current

※ 1

－ 0.1－ICEO μＡDark Current暗 電 流

光 電 流

応 答 時 間

0.5 －－

伝 達 特 性
C o u p l e d

IC mALight Current

－ 0.4－VCE(sat) Vコレクタ・エミッタ
間 飽 和 電 圧

Collector-Emitter
 Saturation Voltage

－

上昇 Rise Time

下降 Fall TimeResponse Time

VR=3V

IF=20mA

VCE=20V, 0 lx

VCE=5V, IF=20mA, d=100mm

IF=20mA, IC=0.1mA, d=100mm

VCC=5V, IC=0.3mA
RL=1kΩ, d=100mm

tr

tf
μs

－ －24

－ 25

PC 75 mWコ レ ク タ 損 失

KB3390

Collector Power Dissipation

＜Emitter＞

3 ： Emitter
2 ： Emitter

1 ： Collector

Anode :  2
Anode :  3

Cathode :  1

＜Detector＞KB3390-AA12LF KB3390-AA22LF

1 2 3

JST:B3B-ZRAA12LF
AA22LF

型名枝番 コネクタメーカー : コネクタ品番 
Model variation Connector manufacturer : Connector P/N
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※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする 
　 General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0 ±0.2
　　5.0 to less than 15.0 ±0.3
　　15.0 or over ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KB3390

20.03-1A

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.

・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります
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KB3820
分離型フォトセンサ  完全防塵タイプ Photo Interrupter - Separate type Super　Dust Proof type　

20.03-1A

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [ Ta=25℃ **]

長距離検出が可能 (max.200mm)
防塵型。レンズ内部への粉塵対策構造 ( 樹脂封止タイプ）
ローコストタイプ
Long distance detection.(max.200mm)
Dust proof type. Structure to prevent intrusion of paper dust into 
lens room  
Low Cost.

・
・

・

・
・
・
・

KB3820 は ､発光側に赤外発光ダイオード、受光側に高感度
フォトトランジスタを採用した分離型フォトセンサです ｡
受光側、発光側単体としても使用可能です。
Model KB3820 is compact size of Photo Interrupter and consists of an 
Infrared LED and a Phototransistor. 

金融機器の物体通過検知
自動販売機、券売機の物体通過検出
複写機・印刷機の用紙有無、タイミング検出
各種自動機の物体通過検出

・
・
・

・
・
・

・

Object passing for Banking machine like ATM.
Object passing in Auto vender and Ticket vending machine.
Paper detection/Timing detection in Copy machine and Printing 
machine.
Object passing for Card reader, Auto vending machine.

※ 1．パルス幅　tw ≦ 100μs　Duty 比 =0.01

※ 1．Pulse width tw ≦ 100μs  Duty ratio=0.01

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

(  )=KB3820-AA14/24LF

Dimension(Unit:mm)

SymbolI tem Rating Unit
IF 50 mA

IFP 0.3 A

VR 5 V

P 75 mW

VCEO 30 V

SymbolI tem max. UnitCondition typ.min.

VVF順 電 圧

逆 電 流

－ 1.51.2

－ 10－

Forward Voltage

発 光 側
E m i t t e r

受 光 側
D e t e c t o r

発 光 側
E m i t t e r

受 光 側
D e t e c t o r

VECO 5 V

IC 20 mA

コレクタ ･ エミッタ間電圧

順 電 流

パ ル ス 順 電 流
逆 電 圧

許 容 損 失

エミッタ ･ コレクタ間電圧

コ レ ク タ 電 流

Forward Current

Pulse Forward Current

Reverse Voltage

Power Dissipation

Collector-Emitter Voltage

Emitter-Collector Voltage

Collector Current

Topr -20 ～ +75 ℃

Tstg -30 ～ +85 ℃

動 作 温 度

保 存 温 度

Operating Temperature

Storage Temperature

IR μＡReverse Current

※ 1

－ 0.1－ICEO μＡDark Current暗 電 流

光 電 流

応 答 時 間

0.5 －－

伝 達 特 性
C o u p l e d

IC mALight Current

－ 0.4－VCE(sat) Vコレクタ・エミッタ
間 飽 和 電 圧

Collector-Emitter
 Saturation Voltage

－
上昇 Rise Time

下降 Fall TimeResponse Time

VR=3V

IF=20mA

VCE=10V, 0 lx

IF=20mA, VCE=5V, d=100(200)mm

IF=20mA, IC=0.1mA, d=100mm

VCC=5V, IC=0.3mA
RL=1kΩ, d=100mm

tr

tf
μs

－ －24

－ 25

PC 75 mWコ レ ク タ 損 失

KB3820

Collector Power Dissipation

Model

KB3820-AA12/22LF
KB3820-AA14/24LF

Detecting distance

100 mm

200 mm

検出距離形式

KB3820-AA12LF KB3820-AA22LF
KB3820-AA14LF KB3820-AA24LF

＜Emitter＞

2 ：Emitter

1 ：Collector

Cathode :  2

Anode :  1

＜Detector＞

12

JST: B2B-ZR
AA12LF
AA22LF
AA14LF
AA24LF

型名枝番 コネクタメーカー : コネクタ品番 
Model variation Connector manufacturer : Connector P/N

5

2.
7

4

 5
.3

 
6

(3.1)

3.2 Hole

6

6
15.1

120°

12

※指示無き寸法公差は下記の通りとする
　General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0  ±0.2
　　5.0 to less than 15.0 ±0.3
　　15.0 or over  ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KB3820

20.03-1A

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.

・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります
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KB3830
分離型フォトセンサ  完全防塵タイプ Photo Interrupter - Separate type Super　Dust Proof type

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [ Ta=25℃ **]

発光、受光間ギャップを任意に設定可能（1˜100mm）
防塵型。レンズ内部への粉塵対策構造（樹脂封止タイプ） 
ローコストタイプ
Distance between Emitter and Detector can be set within 1mm to 
100mm.
Dust proof type. Structure to prevent intrusion of paper dust into 
lens room.  
Low Cost.

・

・

・

・
・
・
・

KB3830 は ､発光側に赤外発光ダイオード、受光側に高感度
フォトトランジスタを採用した分離型フォトセンサです ｡
受光側、発光側単体としても使用可能です。
Model KB3830 is compact size of Photo Interrupter and consists of an 
Infrared LED and a Phototransistor. 

金融機器の物体通過検知
自動販売機、券売機の物体通過検出
複写機・印刷機の用紙有無、タイミング検出
各種自動機の物体通過検出

・
・
・

・
・
・

・

Object passing for Banking machine like ATM.
Object passing in Auto vender and Ticket vending machine.
Paper detection/Timing detection in Copy machine and Printing 
machine.
Object passing for Card reader, Auto vending machine.

※ 1．パルス幅　tw ≦ 100μs　Duty 比 =0.01

※ 1．Pulse width tw ≦ 100μs  Duty ratio=0.01

20.03-1A

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

Dimension(Unit:mm)

SymbolI tem Rating Unit
IF 50 mA

IFP 0.3 A

VR 5 V

P 75 mW

VCEO 30 V

SymbolI tem max. UnitCondition typ.min.

VVF順 電 圧

逆 電 流

－ 1.51.2

－ 10－

Forward Voltage

発 光 側
E m i t t e r

受 光 側
D e t e c t o r

発 光 側
E m i t t e r

受 光 側
D e t e c t o r

VECO 5 V

IC 20 mA

コレクタ ･ エミッタ間電圧

順 電 流

パ ル ス 順 電 流
逆 電 圧

許 容 損 失

エミッタ ･ コレクタ間電圧

コ レ ク タ 電 流

Forward Current

Pulse Forward Current

Reverse Voltage

Power Dissipation

Collector-Emitter Voltage

Emitter-Collector Voltage

Collector Current

Topr -20 ～ +75 ℃

Tstg -30 ～ +85 ℃

動 作 温 度

保 存 温 度

Operating Temperature

Storage Temperature

IR μＡReverse Current

※ 1

－ 0.1－ICEO μＡDark Current暗 電 流

光 電 流

応 答 時 間

0.5 －－

伝 達 特 性
C o u p l e d

IC mALight Current

－ 0.4－VCE(sat) Vコレクタ・エミッタ
間 飽 和 電 圧

Collector-Emitter
 Saturation Voltage

－

上昇 Rise Time

下降 Fall TimeResponse Time

VR=3V

IF=20mA

VCE=20V, 0 lx

IF=20mA, VCE=5V, d=100mm

IF=20mA, IC=0.1mA, d=100mm

VCC=5V, IC=0.3mA
RL=1kΩ, d=100mm

tr

tf
μs

－ －24

－ 25

PC 75 mWコ レ ク タ 損 失

KB3830

Collector Power Dissipation

③ ： Emitter
② ： Emitter

① ： Collector

Cathode : ②
Cathode : ③

Anode : ①

＜Emitter＞ KB3830-AA12LF

＜Emitter＞ KB3830-AA13LF

＜Detector＞ KB3830-AA22LF

＜Detector＞ KB3830-AA23LF

JST : B3B-ZR

JST : S3B-ZR

AA12LF
AA22LF
AA13LF
AA23LF

型名枝番 コネクタメーカー : コネクタ品番
Model variation Connector manufacturer : Connector P/N
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※指示無き寸法公差は下記の通りとする
　General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0  ±0.2
　　5.0 to less than 15.0 ±0.3
　　15.0 or over  ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

20.03-1A

KB3830
定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.

・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります
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角度特性（代表例）平行移動特性（代表例）
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KB3870
分離型フォトセンサ  完全防塵タイプ Photo Interrupter - Separate type Super　Dust Proof type

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [ Ta=25℃ **]

発光、受光間ギャップを任意に設定可能（1˜100mm）
防塵型。レンズ内部への粉塵対策構造 
ローコストタイプ
Distance between Emitter and Detector can be set within 1mm to 
100mm.
Dust proof type. Structure to prevent intrusion of paper dust into 
lens room  
Low Cost.

・

・

・

・
・
・
・

KB3870 は ､発光側に赤外発光ダイオード、受光側に高感度
フォトトランジスタを採用した分離型フォトセンサです ｡
受光側、発光側単体としても使用可能です。
Model KB3870 is compact size of Photo Interrupter and consists of an 
Infrared LED and a Phototransistor. 

金融機器の物体通過検知
自動販売機、券売機の物体通過検出
複写機・印刷機の用紙有無、タイミング検出
各種自動機の物体通過検出

・
・
・

・
・
・

・

Object passing for Banking machine like ATM.
Object passing in Auto vender and Ticket vending machine.
Paper detection/Timing detection in Copy machine and Printing 
machine.
Object passing for Card reader, Auto vending machine.

※ 1．パルス幅　tw ≦ 100μs　Duty 比 =0.01
※ 1．Pulse width tw ≦ 100μs  Duty ratio=0.01

20.03-1A

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

Dimension(Unit:mm)

SymbolI tem Rating Unit
IF 50 mA

IFP 0.3 A

VR 5 V

P 75 mW

VCEO 30 V

SymbolI tem max. UnitCondition typ.min.

VVF順 電 圧

逆 電 流

－ 1.51.2

－ 10－

Forward Voltage

発 光 側
E m i t t e r

受 光 側
D e t e c t o r

発 光 側
E m i t t e r

受 光 側
D e t e c t o r

VECO 5 V

IC 20 mA

コレクタ ･ エミッタ間電圧

順 電 流

パ ル ス 順 電 流
逆 電 圧

許 容 損 失

エミッタ ･ コレクタ間電圧

コ レ ク タ 電 流

Forward Current

Pulse Forward Current

Reverse Voltage

Power Dissipation

Collector-Emitter Voltage

Emitter-Collector Voltage

Collector Current

Topr -20 ～ +75 ℃

Tstg -30 ～ +85 ℃

動 作 温 度

保 存 温 度

Operating Temperature

Storage Temperature

IR μＡReverse Current

※ 1

－ 0.1－ICEO μＡDark Current暗 電 流

光 電 流

応 答 時 間

1.0 －－

伝 達 特 性
C o u p l e d

IC mALight Current

－ 0.4－VCE(sat) Vコレクタ・エミッタ
間 飽 和 電 圧

Collector-Emitter
 Saturation Voltage

－

上昇 Rise Time

下降 Fall TimeResponse Time

VR=3V

IF=20mA

VCE=10V, 0 lx

IF=20mA, VCE=5V, d=100mm

IF=20mA, IC=0.1mA, d=100mm

VCC=5V, IC=0.3mA
RL=1kΩ, d=100mm

tr

tf
μs

－ －24

－ 25

PC 75 mWコ レ ク タ 損 失

KB3870

Collector Power Dissipation

KB3870-AA12LF KB3870-AA22LF＜Emitter＞ ＜Detector＞

JST: B3B-ZRAA12LF
AA22LF

型名枝番 コネクタメーカー : コネクタ品番 
Model variation Connector manufacturer : Connector P/N

3 ：Emitter

2 ：Collector
1 ：Collector

Cathode : 2
Cathode : 3

Anode : 1
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※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする 
　 General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0 ±0.2
　　5.0 to less than 15.0 ±0.3
　　15.0 or over ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KB3870

20.03-1A

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.

・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります
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KB3880
分離型フォトセンサ  完全防塵タイプ Photo Interrupter - Separate type Super　Dust Proof type

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [ Ta=25℃ **]

・

・

・
・

・
・
・
・

KB3880 は ､発光側に赤外発光ダイオード、受光側に高感度
フォトトランジスタを採用した分離型フォトセンサです ｡
受光側、発光側単体としても使用可能です。 
Model KB3880 consists of an Infrared LED and a Phototransistor, and 
has one piece seamless plastic housing.

金融機器の物体通過検知
自動販売機、券売機の物体通過検出
複写機・印刷機の用紙有無、タイミング検出
各種自動機の物体通過検出

・
・
・
・

・
・
・

・

Object passing for Banking machine like ATM.
Object passing in Auto vender and Ticket vending machine.
Paper detection/Timing detection in Copy machine and Printing 
machine.
Object passing for Card reader, Auto vending machine. 

※ 1．パルス幅　tw ≦ 100μs　Duty 比 =0.01
※ 1．Pulse width tw ≦ 100μs  Duty ratio=0.01

20.03-1A

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

発光、受光間ギャップを任意に設定可能（1˜100mm）
完全防塵型。レンズ内部への粉塵対策構造
高出力タイプ ･･･KB3880-AA13LF
その他シリーズ：フォト IC出力 ･･･KB3881/KB3882
Distance between Emitter and Detector can be set within 1mm to 
100mm.
Super Dust proof type. Structure to prevent intrusion of paper dust 
into lens room.  
High output type･･･KB3880-AA13LF
The other model; Photo IC output type ･･･KB3881/KB3882

(  )=KB3880-AA13/22LF

Dimension(Unit:mm)

SymbolI tem Rating Unit
IF 50 mA

IFP 0.3 A

VR 5 V

P 75 mW

VCEO 30 V

SymbolI tem max. UnitCondition typ.min.

VVF順 電 圧

逆 電 流

－ 1.5(1.6)1.2(1.35)

－ 10(100)－

Forward Voltage

発 光 側
E m i t t e r

受 光 側
D e t e c t o r

発 光 側
E m i t t e r

受 光 側
D e t e c t o r

VECO 5 V

IC 20 mA

コレクタ ･ エミッタ間電圧

順 電 流

パ ル ス 順 電 流
逆 電 圧

許 容 損 失

エミッタ ･ コレクタ間電圧

コ レ ク タ 電 流

Forward Current

Pulse Forward Current

Reverse Voltage

Power Dissipation

Collector-Emitter Voltage

Emitter-Collector Voltage

Collector Current

Topr -20 ～ +75 ℃

Tstg -30 ～ +85 ℃

動 作 温 度

保 存 温 度

Operating Temperature

Storage Temperature

IR μＡReverse Current

※ 1

－ 0.1－ICEO μＡDark Current暗 電 流

光 電 流

応 答 時 間

0.5(1.2) －－

伝 達 特 性
C o u p l e d

IC mALight Current

－ 0.4－VCE(sat) Vコレクタ・エミッタ
間 飽 和 電 圧

Collector-Emitter
 Saturation Voltage

－

上昇 Rise Time

下降 Fall TimeResponse Time

VR=3V

IF=20mA

VCE=20V, 0 lx

VCE=5V, IF=20mA, d=100mm

IF=20mA, IC=0.1mA, d=100mm

VCC=5V, IC=0.3mA
RL=1kΩ, d=100mm

tr

tf
μs

－ －23

－ 28

PC 75 mWコ レ ク タ 損 失 Collector Power Dissipation

KB3880

＜Emitter＞

3 ： Emitter
2 ： Emitter

1 ： Collector

Anode :  2
Anode :  3

Cathode :  1

＜Detector＞KB3880-AA12LF KB3880-AA22LF

8 0.80.8

30°

（
0.
2）

2
2

9

3

17
.2

2.25

φ6

2

+0
-0.2

5.
2

+0 -0
.2

1 2 3 1 2 3

JST:B3B-ZR
AA12LF
AA13LF
AA22LF

型名枝番 コネクタメーカー : コネクタ品番 
Model variation Connector manufacturer : Connector P/N

※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする 
　 General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0 ±0.2
　　5.0 to less than 15.0 ±0.3
　　15.0 or over ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only

KB3880-AA13LF
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KB3880

お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.

・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります

20.03-1A
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光電流－順電流特性（代表例）

検出位置特性（代表例）
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KB5280
分離型フォトセンサ  光変調タイプ Photo Interrupter - Separate type  - Light modulation type

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [Vcc=5V,Ta=25℃ **]

発光、受光間ギャップを長距離で設置可能
（1~800mm）
防塵・防滴構造（IP64 相当）
光変調方式の為、外乱光等のノイズに強い
Distance between Emitter and Detector can be set long.
(max.800mm)
Dust and Drip proof type: IP64 equivalent.
Resistant to Ambient Illumination noise.(Light-modulation type)

・

・
・

・
・
・

KB5280 は、発光側に赤外発光ダイオード、受光側に変調式
フォト IC を採用した光同期検出型の分離型フォトセンサで
す。
Model KB5280 consist of an Infrared LED and a 
Light-modulation Photo IC(Syncronous type).

アミューズメント機器の物体通過検知
自動化ラインにおけるワークの検出、位置決め
各種自動機の物体通過検知

・

・
・

・
・
・

Object passing for Amusement machine.
Position/work detection at automatic line.
Object passing for Card reader, Auto vending machine.

21.03-1B

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

< ご使用上の注意 >
当センサは防滴構造ですが、光軸面に結露または水滴が付着し
ますと動作が不安定になる可能性があります。
光軸面に結露、水滴が付着しましたら、十分に拭き取ってから
ご使用下さい。
<Operation Notice>
Although this sensor has a drip-proof structure, condensation 
or water droplets on the optical axis surface may cause unstable 
operation.
If condensation or water droplets are on the optical axis surface, 
wipe them off thoroughly before use.

Dimension(Unit:mm)

SymbolI tem Rating Unit
VCC 7 V

IO 50 mA

Topr -10 ～ +60 ℃

Tstg -20 ～ +80 ℃

SymbolI tem max.Condition typ.min.

VCC 4.75 5.255.0

－ 150－

電　　 源　　 電　　 圧

出　　 力　　 電　　 流
動　　 作　　 温　　 度

保　　 存　　 温　　 度

Supply Voltage

Output Current

Operating Temperature

Storage Temperature

ICCP

－ 20－ICC

－ 0.4－VOL

VCCx0.9 －－VOH

Supply Voltage

Current Consumption

Low Level Output Voltage

High Level Output Voltage

動 作 電 源 電 圧

消 費 電 流

ロ ー レ ベ ル 出 力 電 圧

ハ イ レ ベ ル 出 力 電 圧

800 －－dDetecting Distance検 出 距 離

2000 －－－Ambient Illumination外 乱 光 許 容 照 度

－ 1－

パルスせん頭値、RL=∞

平滑値、RL=∞

入光時、IOL=16mA

遮光時

CIE 標準 A 光源
－

Unit

V

mA

mA

V

V

mm

lx

msResponse Time応 答 時 間

Pulse Serge 

Average

 at Beam detecting

Light block by object

CIE STD. A light source

KB5280

－

VCC=5V

VCC=5V

Model Mode

Low 入光時

Detecting
distance

検出距離動作モード形式

at Beam detecting
KB5280 800mm

①：Vcc

②：Vo

③：GND

④：LED・K

① : Vcc

② : LED・K

10kΩ

※ 下図の様に接続しご使用下さい / Please note the below connection

JST : SMR-02V-N
JST : SMR-04V-N

型名 コネクタメーカー : コネクタ品番 
Model Connector manufacturer : Connector P/N

KB5280

型名枝番
Model variation
AA12LF
AA22LF

※指示無き寸法公差は下記の通りとする
　General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0  ±0.2
　　5.0 to less than 15.0 ±0.3
　　15.0 or over  ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only

＜Detector＞ KB5280-AA22LF ＜Emitter＞ KB5280-AA12LF
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KB5280

21.03-1B

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.

・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります

角度特性2　(代表例)　 　
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角度特性1　(代表例)　 　
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平行移動特性1　(代表例)　 　
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平行移動特性2　(代表例)　 　
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KR864/865/866
反射型フォトセンサ　光変調タイプ (865/866) Photo Reflector - Light modulation type(865/866)

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [Vcc=5V,Ta=25℃ **]

※1

※2

CIE STD. A light source

Dimension(Unit:mm)

SymbolI tem Rating Unit
電 源 電 圧 Supply Voltage VCC 7 V

出 　 　 力 　 　 電 　 　 流 Output Current IO 50 mA

動 作 温 度 Operating Temperature Topr -10 ～ +60 ℃

保 存 温 度 Storage Temperature Tstg -20 ～ +80 ℃

SymbolI tem max.Condition typ.min.

動 作 電 源 電 圧

消 費 電 流

ローレベル出力電圧

検 出 距 離

非 検 出 距 離

応 答 時 間

ICC

VOL

d1

d2

tPHL

tPLH

VCC

Response Time

4.75 5.255.0

－ 40－

－ 0.4－
－－

7 11－

－ 1

平滑値、RL=∞　Average

－ 1

－
－

Object existing検出時、IOL=16mA  

検出物 90% 反射紙

Object 90% Reflective paper

"Low" → "High" 伝搬時間

"High" → "Low" 伝搬時間

VCCx0.9

※3

Unit

V

mA

lx

ms

mm

V

V

2000 －－

－ 30－

CIE 標準 A 光源外乱光許容照度 －

ハイレベル出力電圧

Supply Voltage

Current Consumption

Detecting Distance

Low Level Output Voltage

Non-Detecting Distance

Ambient Illumination

High-Level Output Voltage VOH No object非検出時 

パルスせん頭値、RL=∞

KR864/865/866

Pulse Serge 

KR864 

KR865 

KR866 

KR864 

KR865 

KR866 

mm

KR865/866 

検出物 90% 反射紙

Object 90% Reflective paper

7 25－
4 32－

－ 60－
－ 75－

KR864 

KR865 

KR866 

ICCP

ICC

－ －

－ －

150
20

350
30

ICC
ICCP

－

RL=∞

ICCP

ICC

※3：応答時間の測定回路
      Measuring circuit of Response time 
Object: 90% reflective paper

Sensor 
Surface

280Ω
Vcc=5V
Vout
GND

※1、※2:検出距離/非検出距離
               Detecting /Non-detecting distance

Vout 

Object
No object

1.5V

tPHL tPLH

VOH

VOL

  

Sensor Surface

Object

D
et
ec
tin
g 
D
ist
an
ce

d1min d1max d2

VOH

VOL

O
ut
pu
t V
ol
ta
ge

Detecting Distance

※4

（2.5）

3
2
1

（2.5）

2.
0 2.
0

8.0max

5.
5

21.5
15.5

2×Φ3.0
Φ3.2（Hole）

3.0

（12.0）

Emitter Detector

11
.0

11
.0

(2
.8
)

Be
am
 a
xi
s

3 :Vcc

2 :Vout

1 :GND

< KR864 > < KR865/866 >

JST: B3B-XH-A

型名 コネクタメーカー : コネクタ品番 
Model Connector manufacturer : Connector P/N
KR864
KR865
KR866

型名枝番
Model variation

AALF
JST: B3B-XH-AAALF
JST: B3B-XH-AAALF

※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする 
　 General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0 ±0.2
　　5.0 to less than 15.0 ±0.3
　　15.0 or over ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only

3 :Vcc

2 :Vout

1 :GND

防塵構造なので紙粉等の除去が容易
反射の少ない黒紙、OHPフィルム等の検出も可能
光変調方式の為、外乱光等のノイズに強い
(KR865/866)
Easy removing in paper-dust.
Available for detection of dark paper/OHP film.
Resistant to Ambient Illumination noise.
(Light-modulation type･･･KR865/866)

・
・
・
 

・
・
・

KR864/865/866 は、発光側に赤外発光ダイオード、受光側
にフォト ICを採用した防塵型の反射型フォトセンサです。
Model KR864/865/866 consist of an Infrared LED and a Photo IC, and 
has one piece seamless plastic housing.

複写機・印刷機・プリンタ等の用紙検出
各種自動機の物体通過検出
その他

・
・
・

・
・

Paper detection in Copying machine, Printer, and Facsimile.
Object passing for Card reader, Auto vending machine.

20.03-1C

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

反
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KR864/865/866

20.03-1C

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.

・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります
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 d
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D
e
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 d
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n
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 d
 (
m
m
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Ambient Temperature Ta (℃)

R
e
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 d
is
ta
n
ce
 (
%
)

Object: 90% Reflective paper

-3 -2 -1 0 1 2 3-3 -2 -1 0 1 2 3

検出距離－動作位置特性1（代表例） 検出距離－動作位置特性2（代表例）

検出距離－周囲温度特性（代表例）

 Vcc=5V
Ta=25℃

Vcc=5V
Ta=25℃

Object:

90% Reflective

 paper

Object:

90% Reflective

 paper

-X +X

d

-X +X

d

 

  

  

  

 

  

  

機種ラインアップ / Series Line-Up

※ 黒紙・OHPフィルムの検出距離規格は参考値です。

Detecting Distance by Black paper and OHP film are reference only.　

                       

                         

  

KR865

              

  KR866     

  

KR895      

KR1207

KR3330

KR3320

KR3380

KR3331

  

KR864

      

KR894

   

Model No. Method
Detecting Distance

Non-Detecting

Distance

90％ 

Reflective paper

90％ 

Reflective paper

Black Paper

OD=1.2 OHP ※※

Light-

Modulation

Direct

Current

（Unit：mm）

4～32

4～32

7～25

4～17

1～15

1.5～7

2～7

1～7

7～11

2～5.5

5～25

10～20

13～17

2.5～10

2.5～4.5

2.5～5.5

2.5～4

2～4

8～9

3.5～4.5

4～30

8～25

10～20

2～12

2～7

2～6

2～5

1.5～6

7～10

2～5.5

90

75

KR3630 9～25 5～25 4～30 90

60

KR3620 4～18 2.5～10 2～12 45

45

55

30

25

KR3610    1～9 2～4 1.5～6 35

35

30

15

KR864

KR865

KR866

非検出距離についてご要望がある場合はお問い合わせください。

Please contact us for non-detection distance requests.　

反
射
型

168



KR894/895
反射型フォトセンサ　光変調タイプ (895) Photo Reflector - Light modulation type(895)

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [Vcc=5V,Ta=25℃ **]

※1

※2

※4

Dimension(Unit:mm)

SymbolI tem Rating Unit
電 源 電 圧 Supply Voltage VCC 7 V

出 　 　 力 　 　 電 　 　 流 Output Current IO 50 mA

動 作 温 度 Operating Temperature Topr -10 ～ +60 ℃

保 存 温 度 Storage Temperature Tstg -20 ～ +80 ℃

SymbolI tem max.Condition typ.min.

動 作 電 源 電 圧

消 費 電 流

ローレベル出力電圧

検 出 距 離

非 検 出 距 離

応 答 時 間

ICC

VOL

d1

d2

tPHL

tPLH

VCC

Response Time

4.75 5.255.0

－ 40－

－ 0.4－
－－

2 5.5－

－ 1

平滑値、

－ 1

－
－

Object existing検出時、IOL=16mA  

検出物 90% 反射紙
Object 90% Reflective paper

"Low" → "High" 伝搬時間

"High" → "Low" 伝搬時間

VCCx0.9

※3

Unit

V

mA

lx

ms

mm

V

V

2000 －－

－ 15－

CIE 標準 A 光源外乱光許容照度 －

ハイレベル出力電圧

Supply Voltage

Current Consumption

Detecting Distance

Low Level Output Voltage

Non-Detecting Distance

Ambient Illumination

High-Level Output Voltage VOH No object非検出時 

パルスせん頭値、RL=∞　

CIE STD. A light source

KR894/895

Pulse Serge 
RL=∞　Average

KR894 

KR895 

KR894 

KR895 
mm

KR895 

検出物 90% 反射紙
Object 90% Reflective paper

1.5 7－

－ 30－

KR894 

KR895 
ICCP

ICC
－ －

150ICCP

ICC 20

－

RL=∞

※3：応答時間の測定回路
      Measuring circuit of Response time 
Object: 90% reflective paper

Sensor 
Surface

280Ω
Vcc=5V
Vout
GND

※1、※2:検出距離/非検出距離
               Detecting /Non-detecting distance

Vout 

Object
No object

1.5V

tPHL tPLH

VOH

VOL

  

Sensor Surface

Object

D
et
ec
tin
g 
D
ist
an
ce

d1min d1max d2

VOH

VOL

O
ut
pu
t V
ol
ta
ge

Detecting Distance

（2.5）
（2.5）

8.
6±
0.
3

2.
0

8.0max14.5

11
.0
±
0.
3

10
.0

5.
0

3JS
T

29.5

SHINKOH  ELECS

2-φ3.2（Hole）

φ3.0
3.0（10.0）

7.5 Emitter

Detector

11
.0
±
0.
3

7.
0

4.
0

3.
5

Be
am
 ax
is

（
0.
5）

（
3.
0）

23.0

3
2
1

JST: B3B-XH-A

3 :Vcc

2 :Vout

1 :GND

< KR894 > < KR895>

型名 コネクタメーカー : コネクタ品番 
Model Connector manufacturer : Connector P/N

KR894
KR895

型名枝番
Model variation
AALF

10kΩ
3 :Vcc

2 :Vout

1 :GND

JST: B3B-XH-AAALF

※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする 
　 General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0 ±0.2
　　5.0 to less than 15.0 ±0.3
　　15.0 or over ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only

20.03-1B

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

防塵構造なので紙粉等の除去が容易
反射の少ない黒紙、OHPフィルム等の検出も可能
光変調方式の為、外乱光等のノイズに強い
(KR895)
Easy removing in paper-dust.
Available for detection of dark paper/OHP film.
Resistant to Ambient Illumination noise.
(Light-modulation type ･･･KR895)

・
・
・

・
・
・

KR894/895 は、発光側に赤外発光ダイオード、受光側に
フォト IC 又は変調式フォト IC を採用した防塵型の反射型
フォトセンサです。
Model KR894/895 consist of an Infrared LED and a Photo IC or a light 
modulation type of Photo IC, and has one piece seamless plastic housing.

複写機・印刷機・プリンタ等の用紙検出
各種自動機の物体通過検出
その他

・
・
・
    

・
・

Paper detection in Copying machine, Printer, and Facsimile.
Object passing for Card reader, Auto vending machine.

反
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KR894/895

20.03-1B

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.

・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります
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Object: 90% Reflective paper
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検出距離特性－動作位置1（代表例）

相対検出距離－周囲温度特性（代表例）

検出距離特性－動作位置2（代表例）

Vcc=5V
Ta=25℃

-X +X

d

Vcc=5V
Ta=25℃

 

  

  

  

 

  

  

機種ラインアップ / Series Line-Up

※ 黒紙・OHPフィルムの検出距離規格は参考値です。

Detecting Distance by Black paper and OHP film are reference only.　

                       

                         

  

KR865

              

  KR866     

  

KR895      

KR1207

KR3330

KR3320

KR3380

KR3331

  

KR864

      

KR894

   

Model No. Method
Detecting Distance

Non-Detecting

Distance

90％ 

Reflective paper

90％ 

Reflective paper

Black Paper

OD=1.2 OHP ※※

Light-

Modulation

Direct

Current

（Unit：mm）

4～32

4～32

7～25

4～17

1～15

1.5～7

2～7

1～7

7～11

2～5.5

5～25

10～20

13～17

2.5～10

2.5～4.5

2.5～5.5

2.5～4

2～4

8～9

3.5～4.5

4～30

8～25

10～20

2～12

2～7

2～6

2～5

1.5～6

7～10

2～5.5

90

75

KR3630 9～25 5～25 4～30 90

60

KR3620 4～18 2.5～10 2～12 45

45

55

30

25

KR3610    1～9 2～4 1.5～6 35

35

30

15

KR894

KR895

非検出距離についてご要望がある場合はお問い合わせください。

Please contact us for non-detection distance requests.　
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KR1207
反射型フォトセンサ　光変調タイプ Photo Reflector - Light modulation type

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [Vcc=5V,Ta=25℃ **]

※1

※2

Dimension(Unit:mm)

SymbolI tem Rating Unit

電 源 電 圧 Supply Voltage VCC 7 V

出 　 　 力 　 　 電 　 　 流 Output Current IO 50 mA

動 作 温 度 Operating Temperature Topr -10 ～ +60 ℃

保 存 温 度 Storage Temperature Tstg -20 ～ +80 ℃

SymbolI tem max.Condition typ.min.

動 作 電 源 電 圧

消 費 電 流

ローレベル出力電圧

検 出 距 離

非 検 出 距 離

応 答 時 間

Supply Voltage

Current Consumption

Detecting Distance

Low Level Output Voltage

Non-Detecting Distance

ICCP

ICC

VOL

d1

d2

tPHL

tPLH

VCC

Response Time

4.75 5.255.0

－ 150－

－ 0.4－
－－

1 15－

－ 1

－ 20－平滑値、RL=∞

－ 1

－
－

Object existing検出時、IOL=16mA  

検出物 90% 反射紙
Object 90% Reflective paper

"Low" → "High" 伝搬時間

"High" → "Low" 伝搬時間

VCCx0.9

※3

Unit

V

mA

mA

lx

ms

mm

V

V

2000 －－
－ 55－

CIE 標準 A 光源外 乱 光 許 容 照 度 Ambient Illumination －

ハイレベル出力電圧 High-Level Output Voltage VOH No object非検出時 

パルスせん頭値、RL=∞

CIE STD. A light source

KR1207

Pulse Serge 

Average

－

EmitterDetector

1
2
3

（2.5）（2.5）

1 :Vcc

2 :Vout

3 :GND

8max
15.5

11
.0

21.5
φ3.2(Hole)

2-φ3.2（Hole）

2-φ3

10
3

10kΩ

3

(2
.8
)

2

2

 (9.9)

　

B
ea
m
 a
xi
s

7
.0

JST: B3B-XH-AAALF

型名枝番 コネクタメーカー : コネクタ品番 
Model variation Ｃｏｎｎｅｃｔｏｒ manufacturer : Connector P/N

※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする 
　 General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0 ±0.2
　　5.0 to less than 15.0 ±0.3
　　15.0 or over ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only

※3：応答時間の測定回路
      Measuring circuit of Response time 
Object: 90% reflective paper

Sensor 
Surface

280Ω
Vcc=5V
Vout
GND

※1、※2:検出距離/非検出距離
               Detecting /Non-detecting distance

Vout 

Object
No object

1.5V

tPHL tPLH

VOH

VOL

  

Sensor Surface

Object

D
et
ec
tin
g 
D
ist
an
ce

d1min d1max d2

VOH

VOL

O
ut
pu
t V
ol
ta
ge

Detecting Distance

20.03-1B

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

検出範囲が広い
ローコストタイプ
防塵構造なので紙粉等の除去が容易
光変調方式の為、外乱光等のノイズに強い
反射の少ない黒紙、OHPフィルム等の検出可能
Wide detecting distance.
Low Cost.
Easy removing in paper-dust.
Resistant to Ambient Illumination noise.
(Light-modulation type)
Available for detection of dark paper/OHP film.

・
・
・
・

・

・
・
・

KR1207 は、発光側に赤外発光ダイオード、受光側に変調式
フォト IC受光素子を採用した防塵型の反射型フォトセンサ
です。
Model KR1207 consists of a infrared LED and a Light modulation type of 
Photo IC, and has plastic housing.

複写機・印刷機・プリンタ等の用紙検出
各種自動機の物体通過検出
その他

・
・
・
・
・

・
・

Paper detection in Copying machine, Printer, and Facsimile.
Object passing for Card reader, Auto vending machine.
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KR1207

20.03-1B

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.

・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります
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90% Reflective
 paper

Object: 90% Reflective paper
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Vcc=5V
Ta=25℃

Vcc=5V
Ta=25℃

-X+X

d

-X +X

d

検出距離特性－動作位置1 (代表例) 検出距離特性－動作位置2 (代表例)

検出距離－周囲温度特性 (代表例)

-20 0 20 40 60

 

 

機種ラインアップ / Series Line-Up

※ 黒紙・OHPフィルムの検出距離規格は参考値です。

Detecting Distance by Black paper and OHP film are reference only.　

                       

                         

  

KR865

              

  KR866     

  

KR895      

KR1207

KR3330

KR3320

KR3380

KR3331

  

KR864

      

KR894

   

Model No. Method
Detecting Distance

Non-Detecting

Distance

90％ 

Reflective paper

90％ 

Reflective paper

Black Paper

OD=1.2 OHP ※※

Light-

Modulation

Direct

Current

（Unit：mm）

4～32

4～32

7～25

4～17

1～15

1.5～7

2～7

1～7

7～11

2～5.5

5～25

10～20

13～17

2.5～10

2.5～4.5

2.5～5.5

2.5～4

2～4

8～9

3.5～4.5

4～30

8～25

10～20

2～12

2～7

2～6

2～5

1.5～6

7～10

2～5.5

90

75

KR3630 9～25 5～25 4～30 90

60

KR3620 4～18 2.5～10 2～12 45

45

55

30

25

KR3610    1～9 2～4 1.5～6 35

35

30

15

非検出距離についてご要望がある場合はお問い合わせください。

Please contact us for non-detection distance requests.　
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KR1210
反射型フォトセンサ Photo Reflector

概要 Description

用途 Application

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [Ta=25℃ **]

※ 3

※ 4

※ 1

※ 2

Dimension(Unit:mm)

SymbolI tem Unit

IF mA

IFP A

VR

P mW

Rise Time
上昇

下降
Fall Time

応 答 時 間
Response

Time

発 光 側
E m i t t e r

受 光 側
D e t e c t o r

発 光 側
E m i t t e r

伝 達 特 性
C o u p l e d

受 光 側
D e t e c t o r

VCEO V

VECO V

Topr ℃

Tstg ℃

動 作 温 度
保 存 温 度
半 田 付 温 度 Tsol ℃

Pc mW

許 容 損 失

順 電 流

パ ル ス 順 電 流
逆 電 圧

コレクタ･エミッタ間電圧

エミッタ･コレクタ間電圧

コ レ ク タ 損 失
コ レ ク タ 電 流 Ic

Rating

35

5

-20 ～ +75

-30 ～ +80

330

50

20 mA

Forward Current

Pulse Forward Current

Reverse Voltage

Power Dissipation

Collector-Emitter Voltage

Emitter-Collector Voltage

Operating Temperature

Storage Temperature

Collector Current

SymbolI tem Unit

V

μA

nm

μA

μA光 電 流

漏 れ 電 流

Condition

VR=3V

VCC=5V, IC=0.2mA 
RL=1kΩ, d=6.5mm

VCE=5V, IF=20mA

VCE=20V, 0 lx

VCE=5V, IF=20mA

IF=20mA

IF=20mA

VF

IR

ICEO

IC

ILEAK

tr

tf

L ight  Current

Leak Current

順 電 圧

逆 電 流

暗 電 流

ピ ー ク 発 光 波 長

Forward Vol tage

Reverse Current

Dark Current

Peak Wavelength

V

50

1

5

150

IRR
30

0.5

4

75

min. min.typ. typ.max. max.

1.21.85 1.52.5

μA－ － －－ 10100

－ － －－ 55

－ － －－ 0.20.2

40 400 －40 80 －

－ － 2218 －－
μs

－ 2218 －－

R IR

KR1210

Peak wavelengthピーク波長 λp品名 Model

－ － 940655 －－

－

Collector Power Dissipation

Soldering Temperature

λp

－ －

655 nm

940 nm

Red
Infrared

KR1210-AA04
KR1210-AA05

R
IR

10±0.15

(4.2) (2.54)

(7.8)

( 3
.4
)

1.7
5±
0.1

11

2-Φ0.9±0.1
4-□0.5

5.5

0.7
9m
in
.

8

1

2

3

4

1

2

3

4

Plastic Filter

LED Mark

Collector:

Emitter:

：Anode

：CathodeSHINKOH
ELECS. ※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする

 General tolerance unless otherwise noted
 less than 5.0 ±0.2
 5.0 to less than 15.0 ±0.3
 15.0 or over ±0.5
※ （　）内寸法は参考値とする
 （　）value means for reference only
※7.寸法は代表値です。個別寸法はお問い合わせください。
 The dimensions are representative values.
 Please contact us if you’d like further information.

（2.4）

(1)(0.7)

※7

半田領域
Solder Area

1mm 以上 / min. 1mm

半田付け取扱注意

20.03-1B

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

・
・

KR1210 は、高出力の赤・赤外のＬＥＤとフォトトランジスタ
を組み合わせた反射型フォトセンサです。
Model KR1210 series consist of Red or Infrared LED and a Photo transistor 
reflection Photo sensor.

印刷物の色判別センサ
紙幣のパターン読みとり用

・
・

Scanning for Color-discrimination.
Scanning for Bill Pattern.

※ 1．パルス幅　tw ≦ 100μs　Duty 比 =0.01
※ 2．パッケージ下面より 1mm 以上の位置で 2 秒以内 ( 上図参照）
 手半田付けのみ可 ( フロー半田付け不可 )
※ 3．90％反射紙 d=6.5mm
※ 4．反射物無し、暗黒中

※ 1．Pulse width tw ≦ 100μs Duty ratio=0.01
※ 2．Soldering condition less than 2s. at 1mm over from body. 

Flow Soldering unsupported.
※ 3．90% Reflective paper d=6.5mm
※ 4．No Object, in Dark
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KR1210

20.03-1B

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.

・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります
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I F
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I C
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Ambient Temperature　T a（℃）
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la
tiv
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re
nt
　
I C
（
%
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Wavelength λp（nm）
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tiv
e 
Se
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I C
（
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Detecting Position　d（mm） ※Ａ    90% Reflective Paper
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コレクタ損失低減曲線

光電流－周囲温度特性（代表例）

順電流－順電圧特性（代表例）

検出位置特性（代表例）

分光感度特性（代表例）スペクトル分布（代表例）

順電流低減曲線

検出距離特性　(代表例 ) 

05

04

80 60

反
射
型

174



KR1211
反射型フォトセンサ Photo Reflector

概要 Description

用途 Application

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [Ta=25℃ **]

※ 3

※ 4

※ 1

※ 2

Dimension(Unit:mm)

SymbolI tem Unit

IF mA

IFP A

VR

P mW

Rise Time
上昇

下降
Fall Time

応 答 時 間
Response

Time

発 光 側
E m i t t e r

受 光 側
D e t e c t o r

発 光 側
E m i t t e r

伝 達 特 性
C o u p l e d

受 光 側
D e t e c t o r

VCEO V

VECO V

Topr ℃

Tstg ℃

動 作 温 度
保 存 温 度
半 田 付 温 度 Tsol ℃

Pc mW

許 容 損 失

順 電 流

パ ル ス 順 電 流
逆 電 圧

コレクタ･エミッタ間電圧

エミッタ･コレクタ間電圧

コ レ ク タ 損 失
コ レ ク タ 電 流 Ic

Rating

35

5

-20 ～ +75

-30 ～ +80

330

50

20 mA

Forward Current

Pulse Forward Current

Reverse Voltage

Power Dissipation

Collector-Emitter Voltage

Emitter-Collector Voltage

Operating Temperature

Storage Temperature

Collector Current

SymbolI tem Unit

V

μA

nm

μA

μA光 電 流

漏 れ 電 流

Condition

VR=3V

VCC=5V, IC=0.2mA 
RL=1kΩ, d=4.5mm

VCE=5V, IF=20mA

VCE=20V, 0 lx

VCE=5V, IF=20mA

IF=20mA

IF=20mA

VF

IR

ICEO

IC

ILEAK

tr

tf

L ight  Current

Leak Current

順 電 圧

逆 電 流

暗 電 流

ピ ー ク 発 光 波 長

Forward Vol tage

Reverse Current

Dark Current

Peak Wavelength

V

50

1

5

150

IRR
30

0.5

4

75

min. min.typ. typ.max. max.

1.21.85 1.52.5

μA10100

－ － －－ 1010

－ － －－ 0.20.2

100 850 －100 200 －

－ － 2218 －－
μs

－ 2218 －

R IR

KR1211

Peak wavelength
655 nm

940 nm

ピーク波長 λp
Red
Infrared

品名
KR1211-AA04
KR1211-AA05

Model
R
IR

940655

－

Collector Power Dissipation

Soldering Temperature

λp

－ －

－ － － －

－ － － －

－

半田領域
Solder Area

1mm 以上 / min. 1mm

半田付け取扱注意

1.7
+0
.3
-0
.1

Cylindrical lens

10±0.15

(4.2) (2.54)

(7.8)

( 3
.4
)

1.7
5±
0.1

11

2-Φ0.9±0.1
4-□0.5

0.7
9m
in
.

8

1

2

3

4

1

2

3

4

LED Mark

Collector:

Emitter:

：Anode

：Cathode

SHINKOH
ELECS.

5.5

※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする
 General tolerance unless otherwise noted
 less than 5.0 ±0.2
 5.0 to less than 15.0 ±0.3
 15.0 or over ±0.5
※ （　）内寸法は参考値とする
 （　）value means for reference only
※7.寸法は代表値です。個別寸法はお問い合わせください。
 The dimensions are representative values.
 Please contact us if you’d like further information.

（2.4）

(1)(0.7)

※7

20.03-1B

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

・
・

KR1211 は、高出力の赤・赤外のＬＥＤとフォトトランジスタ
を組み合わせた反射型フォトセンサです。
Model KR1211 series consist of Red or Infrared LED and a Photo transistor 
reflection Photo sensor.

印刷物の色判別センサ
紙幣のパターン読みとり用

・
・

Scanning for Color-discrimination.
Scanning for Bill Pattern.

※ 1．パルス幅　tw ≦ 100μs　Duty 比 =0.01
※ 2．パッケージ下面より 1mm 以上の位置で 2 秒以内 ( 上図参照）
 手半田付けのみ可 ( フロー半田付け不可 )
※ 3．90％反射紙 d=4.5mm
※ 4．反射物無し、暗黒中

※ 1．Pulse width tw ≦ 100μs Duty ratio=0.01
※ 2．Soldering condition less than 2s. at 1mm over 

from body.  Flow Soldering unsupported.
※ 3．90% Reflective paper d=4.5mm
※ 4．No Object, in Dark
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KR1211

20.03-1B

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.

・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります

500

200

100

 50

 20

 10

  5

  2

  1
1.0

100

 

 50

  0

X

0 0

Y

 d

d1

VCE=5V
IF=20mA
Ta=25℃　
d=4.5mm
※Ａ

VCE=5V
IF=20mA
Ta=25℃　
d=4.5mm
※Ａ

0405

70

60

50

40

30

20

10

0

05

70

60

50

40

30

20

10

0

Ta=25℃

400  500  600  700  800  900  1000  1100

100

80

60

40

20

0

Ta=25℃

d

d1

04,05

120

100

80

60

40

20

0

VCE=5V
IF=20mA
d=4.5mm
※Ａ

04

05

0

100

80

60

40

20

0

VCE=5V
IF=20mA
※Ａ
Ta=25℃

 Ta=25℃　

04 05

400

100

80

60

40

20

0

Fo
rw
ar
d 
Cu
rre
nt
　
I F
（
m
A）

Ambient Temperature　T a（℃） Co
lle
ct
or
 P
ow
er
 D
iss
ip
at
io
n　
PC
 （
m
W
）

Ambient Temperature　T a（℃） Forward Voltage　V F　（V）

Fo
rw
ar
d 
Cu
rre
nt
　
I F
（
m
A）

Re
la
tiv
e 
Li
gh
t C
ur
re
nt
　
I C
（
%
）

Ambient Temperature　T a（℃）

Re
la
tiv
e 
Ra
di
an
t I
nt
en
sit
y（
％
）

Wavelength λp（nm）

Detecting Position　d1（mm）

Re
la
tiv
e 
Li
gh
t C
ur
re
nt
　
I C
（
%
）

Wavelength λp（nm）

Re
la
tiv
e 
Se
ns
iti
vi
ty（
％
）

Re
la
tiv
e 
Li
gh
t C
ur
re
nt
　
I C
（
%
）

Detecting Position　d（mm） ※Ａ    90% Reflective Paper
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コレクタ損失低減曲線

光電流－周囲温度特性（代表例）

順電流－順電圧特性（代表例）

検出位置特性（代表例）

分光感度特性（代表例）スペクトル分布（代表例）

順電流低減曲線

検出距離特性　(代表例 ) 
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KR1218/1219/3900/3910/3920/3930
反射型フォトセンサ Photo Reflector

概要 Description

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [Ta=25℃ **]

※ 3

Rise Time

Fall Time
Response

 Time

Forward Voltage

Reverse Current

Dark Current

Light Current

Leak Current

Peak Wavelength

※ 2

※ 4

※ 4

Dimension(Unit:mm)

SymbolI tem Unit

IF mA

VR

P mW

上昇

下降

応 答 時 間

発 光 側
E m i t t e r

受 光 側
D e t e c t o r

発 光 側
E m i t t e r

伝 達 特 性
C o u p l e d

受 光 側
D e t e c t o r 

VCEO

許 容 損 失

順 電 流

逆 電 圧

コレクタ･エミッタ間電圧

エミッタ･コレクタ間電圧 VECO

Topr

Tstg

動 作 温 度

保 存 温 度
半 田 付 温 度

Forward Current

Reverse Voltage

Power Dissipation

Collector-Emitter Voltage

Emitter-Collector Voltage

Operating Temperature

Storage Temperature

Soldering Temperature Tsol※ 1

コ レ ク タ 損 失 PcCollector  Power Dissipation

コ レ ク タ 電 流 Ic

Rating

30

5

105

25

5

-20 ～ +75

-30 ～ +80

330

75

20Collector Current

SymbolI tem Unit

V

μA

nm

nA

μA

μs

μA

順 電 圧

逆 電 流

光 電 流

漏 れ 電 流

暗 電 流

ピ ー ク 発 光 波 長

Condition

VR=5V

VCC=5V
IC=0.4mA 
RL=1kΩ
d=1mm

VCE=5V 
IF=10mA

VCE=20V
 0 lx

VCE=5V 
IF=10mA

IF=20mA

IF=20mA

VF

IR

ICEO

IC

ILEAK

tr

tf

λp
(λD）

V

30 30

75105

70

150

min.min. min. min.typ. typ. typ. typ.max. max. max. max.

B G R625 R655

KR1218/1219/3900/3910/3920/3930

Peak wavelength
（470 nm）
（525 nm）

655 nm

880 nm

ピーク波長λp （λD）
Blue
Green

Red
Infrared

品名
KR3900
KR3910
KR3920
KR1219
KR1218

Model
B
G

R
IR

KR3930

min. min.typ. typ.max. max.

－

－

－

－

800

－

－ －－－ 24242424 － －－－ － 2424 －

－－－ 24242424 － －－－ － 2424 －

200800800 －－－－ － 2000－－ 400400 －－ －

－－－ 1111 200 200200200 － 11 200200

－－－ 655(625)  (525)(470) － －－－ － 940880 －

－－－ －－－－ 50 101010 － －－

－

－

－

－ －－－ －－－－ 20 202020 － －－ 20 20

－

1010

－－－ 1.72.13.03.0 3.4 2.32.53.4

－

－

－

－

－

－

－－ 1.21.3 1.51.7

IR880 IR940

B IR
940

G R
625

IR
880

R
655

40

75 75

R

IR Infrared

Red （625 nm）

940 nm

50

625

655

880

940

※写真は、リード・フォーミングタイプのもの
※ Photo is a forming type of leads

V

℃

V

℃
℃

mW

mA

0.4VCE(sat) Vコレクタ・エミッタ間飽和電圧
Collector-Emitter Saturation Voltage

－ －－ －－ －－ －－ － 0.40.40.40.4－ － 0.4

4-0.15

4-0.5

( 1
)

2.
7

4-
10
m
in
.1.5

Beam axis

3.4

1.8
（１） 1

2 3

4

1

2 3

4Collector:

Emitter: ：Cathode

：Anode

<KR1218/1219/3920> <KR3900/3910>

<KR3930>

1

2 3

4Collector:

Emitter:

：Cathode

：Anode

1

2 3

4 :Collector

:Emitter

Cathode:

Anode:

※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする 
　 General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0 ±0.2
　　5.0 to less than 15.0 ±0.3
　　15.0 or over ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only

半田領域
Solder Area

1mm 以上 / min. 1mm

L=1mm以上(基板上） /
L=min. 1mm from PC Board surface L

半田付け取扱注意

20.03-1B

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

※ 1．パッケージ下面より 1mm 以上の位置で 2 秒以内 
( 上図参照）。手半田付けのみ可 ( フロー半田付け不可 )

※ 2．90％反射紙 d=1mm
※ 3．反射物無し、暗黒中
※ 4．( ) 内波長は λD

※ 1．Soldering condition less than 2s. at 1mm over from body. 
Flow Soldering unsupported.

※ 2．90% Reflective paper d=1mm
※ 3．No Object, in Dark
※ 4．（ ） means λD.

KR1218/1219/3900/3910/3920/3930 は ､青色から赤外まで様々な
発光ダイオードと高感度フォトトランジスタを組み合わせた
反射型フォトセンサです ｡ 

Model KR1218/1219/3900/3910/3920/3930 have an LED which emits 
the light from Blue  to Infrared, and a Photo transistor in a transfer mold 
package with clear resin. 

・
・

カスタム対応によりリード・フォーミングタイプも選択可能。
Custom model is available in leads forming.
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

20.03-1B

KR1218/1219/3900/3910/3920/3930
定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.

・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります

順電流－順電圧特性（代表例）
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     0

VCE=5V
IF=10mA
d=1mm
※Ａ
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Ambient Temperature　T a（℃）
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光電流－周囲温度特性（代表例）

25

20

15

10

5

     0
   0

VCE=5V
d=1mm
※Ａ
Ta=25℃

Forward Current　I F　（mA）
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（
m
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   20   40   60  80   100

光電流－順電流特性（代表例） 

-2

100

  50

    0

X Y
VCE=5V
IF=10mA
d=1mm
※Ａ
Ta =25℃

VCE=5V
IF=10mA
d=1mm
※Ａ
Ta=25℃

Detecting Position　d1（mm）
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I C
（
%
）

※Ａ    90% Reflective Paper

-1 0 1 2 -2 -1 0 1 2

検出位置特性（代表例）

Detecting Position　d（mm）

100

  80

  60

  40

  20

     0
0

VCE=5V
I F=10mA
※Ａ
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検出距離特性（代表例）暗電流－周囲温度特性（代表例）
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順電流低減曲線
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コレクタ損失低減曲線

Forward Voltage　V F　（V）
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rre
nt
　
I F
（
m
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応答時間－負荷抵抗特性（代表例）
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ＩＮ

VCC=5V
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Ta=25℃　
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（
μ
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Load Resistance　R L（kΩ）
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Ambient Temperature　T a（℃）
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KR1226/1227
反射型フォトセンサ - 赤色 /赤外 LEDタイプ Photo Reflector - Red/Infrared LED type

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [Ta=25℃ **]

※ 2

※ 3

Dimension(Unit:mm)

SymbolI tem Rating Unit

IF 30 (40) mA

VR 5 V

P 75 mW

SymbolI tem max. Unittyp.min.

V

上昇

VF

Rise Time

下降 Fall Time

順 電 圧
逆 電 流

光 電 流

応 答 時 間
Response Time

－ 2.2(1.5)1.8(1.3)

－ 10－
Forward Voltage

－ －670(880)

－ 10－

－ 2001

50 －150(300)

－ －95

発 光 側
E m i t t e r

受 光 側
D e t e c t o r

発 光 側
E m i t t e r

伝 達 特 性
C o u p l e d

受 光 側
D e t e c t o r

VCEO 20 V

順 電 流

逆 電 圧

許 容 損 失

コレクタ･エミッタ間電圧

エミッタ･コレクタ間電圧 VECO 5 V

Topr -10 ～ +65 ℃

Tstg -20 ～ +75 ℃
動 作 温 度

保 存 温 度
半 田 付 温 度

Forward Current

Reverse Voltage

Power Dissipation

Collector-Emitter Voltage

Emitter-Collector Voltage

Operating Temperature

Storage Temperature

Soldering Temperature Tsol 330 ℃

IR

ICEO

IC

ILEAK

tr

tf

μA

nm

nＡ

μA

μs

Reverse Current

Dark Current

Light Current

漏 れ 電 流

※ 1

Leak Current

暗 電 流

コ レ ク タ 損 失 PC 75 mWCollector Power Dissipation

コ レ ク タ 電 流 IC 20 mACollector Current

μA

ピ ー ク 発 光 波 長

Condition

VR=5V

VCC=5V, IC=0.1mA, RL=1kΩ
d=2.7mm

VCE=5V, IF=20mA

VCE=20V, 0 lx

VCE=5V, IF=20mA

IF=20mA

IF=20mAλpPeak Wavelength

－ －70

KR1226/1227

Model Emit ter Type 分解能（標準）

KR1226 赤色 LED
Red LED

0.2mm ：Al蒸着ミラー / d=2.7mm 時

0.2mm ：Al蒸着ミラー / d=2.7mm 時

KR1227 赤外 LED
Infrared LED Point light

Point light

Resolution (Std.)

0.2mm @Al Evaporation Mirror / d=2.7mm

0.2mm @Al Evaporation Mirror / d=2.7mm

－ － 0.4 VVCE(sat)
コレクタ・エミッタ間
飽 和 電 圧

Collector-Emitter
Saturation Voltage

2±
0.1

2.
9±
0.1 4.07±0.1 3.9±0.1

2-φ0.8

1

2 3

4

－0.1
+0

SHINKOH
  ELECS.

Plastic lens

LED Mark

(1.8) (5.3)

4-0.5

2-
0.
9

4-0.15

11
.5

2.
5m
in
.

(4)

( 3
)

10

7

※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする 
　 General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0 ±0.2
　　5.0 to less than 15.0 ±0.3
　　15.0 or over ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only

White marking
　Only KR1227

1

2 3

4Collector :

Emitter : ： Anode

： Cathode

<KR1226>

Red Type

1

2 3

4Collector :

Emitter :

： Anode

： Cathode

<KR1227>

Infrared Type

半田領域
Solder Area

1mm 以上 / min. 1mm

半田付け取扱注意

20.03-1C

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

ローコストタイプ
非球面レンズの採用による小型タイプ
プリント基板取付タイプ
Low Cost.
Compact Package.
Installed on PC board.

・
・
・

・
・
・

KR1226 は赤色、KR1227 は赤外の発光ダイオードと高感度
フォトトランジスタを組み合わせた高分解能反射型フォト
センサです ｡ 
Model KR1226 has a Red LED, KR1227 has an Infrared LED and a Photo 
transistor with non-sphere lens on emitter and detector. This model can 
be installed on P.C.Board.

簡易バーコードセンサ
ペーパーエッジセンサ
ＯＭＲ，ＯＣＲ等のマーク検出

・
・
・

Bar-code Reader.
Paper edge detection.
Mark sensor of OMR and OCR.

※１. パッケージ下面から 1mm 以上の位置で 2 秒以内（上図参照） 
手半田付けのみ可 ( フロー半田付け不可 )

※２. 90% 反射紙 d=2.7mm
※３. 反射物無し、暗黒中

※ 1.Soldering condition: less than 2s. at 1mm from housing. 
Flow Soldering unsupported.

※ 2.90% Reflective paper, d=2.7mm
※ 3.No Object, in Dark. 

・
・
・

(  )=KR1227

(  )=KR1227
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KR1226/1227

20.03-1C

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.
・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります

Detecting Distance　　（mm）
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Δ
　
 （
m
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）
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I C
（
%
）

Detecting Distance　d（mm） Detecting Position　d（mm）

Re
la
tiv
e 
Li
gh
t C
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re
nt
　
I C
（
%
）

エッジ応答特性（代表例） 分解能－反射板とセンサとの距離特性（代表例） 検出距離特性（代表例）

※Ａ    90% Reflective Paper
※Ｂ    AI Evaporation Mirror
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Ambient Temperature　T a（℃） Ambient Temperature　T a（℃）

光電流－周囲温度特性（代表例）光電流－順電流特性（代表例） 暗電流－周囲温度特性（代表例）
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Forward Voltage　V F　（V）
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順電流－順電圧特性（代表例）KR1226 順電流－順電圧特性（代表例）KR1227
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KR1228/1229
反射型フォトセンサ - 赤色 /赤外 LEDタイプ Photo Reflector - Red/Infrared LED type

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [Ta=25℃ **]

Dimension(Unit:mm)

SymbolI tem Rating Unit
IF 30(40) mA

VR 5 V

P 75 mW

SymbolI tem max. UnitCondition typ.min.

V

上昇

VF

Rise Time

下降 Fall Time

順 電 圧

逆 電 流

光 電 流

応 答 時 間
Response Time

－ 2.2(1.5)1.8(1.3)

－ 10－
Forward Voltage

－ －670(880)

－ 5－

－ 2001

13 －50

－ －233

発 光 側
E m i t t e r

受 光 側
D e t e c t o r

発 光 側
E m i t t e r

伝 達 特 性
C o u p l e d

受 光 側
D e t e c t o r

VCEO 20 V

順 電 流

逆 電 圧

許 容 損 失

コレクタ･エミッタ間電圧

エミッタ･コレクタ間電圧 VECO 5 V

Topr -10 ～ +65 ℃

Tstg -20 ～ +75 ℃

動 作 温 度

保 存 温 度
半 田 付 温 度

Forward Current

Reverse Voltage

Power Dissipation

Collector-Emitter Voltage

Emitter-Collector Voltage

Operating Temperature

Storage Temperature

Soldering Temperature Tsol 330 ℃

IR

ICEO

IC

ILEAK

tr

tf

μＡ

nm

nＡ

μＡ

μs

Reverse Current

Dark Current

Light Current

漏 れ 電 流

※ 1

Leak Current

暗 電 流

コ レ ク タ 損 失 PC 75 mWCollector Power Dissipation

コ レ ク タ 電 流 IC 20 mACollector Current

μＡ

ピ ー ク 発 光 波 長

VR=5V

VCC=5V, IC=30μＡ, RL=1kΩ
d=4.9(5.1)mm

VCE=5V, IF=20mA

VCE=20V, 0 lx

VCE=5V, IF=20mA

IF=20mA

IF=20mAλpPeak Wavelength

－ －135

※ 3

KR1228/1229

Model Emit ter Type 分解能（標準）

KR1228 赤色 LED
Red LED

0.2mm ：Al蒸着ミラー / d=5.1mm 時

0.2mm ：Al蒸着ミラー / d=4.9mm 時

KR1229 赤外 LED
Infrared LED Bar light

Bar light

Resolution (Std.)

0.2mm @Al Evaporation Mirror / d=5.1mm

0.2mm @Al Evaporation Mirror / d=4.9mm

－ － 0.4 VVCE(sat)
コレクタ・エミッタ間
飽 和 電 圧

Collector-Emitter
Saturation Voltage

※ 2

(1.8) (5.3)

（4-0.5） （4-0.15）

8

2-
0.9

1±
0.
3

2.
5m
in
.

Plastic lens

LED Mark

(4)

( 3
)

9

7

2±
0.1

2.
9±
0.1 +0

－0.1
4.07±0.1 3.9±0.1

2-φ0.8

1

2 3

4

SHINKOH
  ELECS.

※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする 
　 General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0 ±0.2
　　5.0 to less than 15.0 ±0.3
　　15.0 or over ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only

White marking
　Only KR1229

Red Type
1

2 3

4Collector :

Emitter : ： Anode

： Cathode

<KR1228>

Infrared Type

3

1

2

Collector :

Emitter :

：Anode

：Cathode
<KR1229>

4

半田領域
Solder Area

1mm 以上 / min. 1mm

半田付け取扱注意

20.03-1C

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

※１. パッケージ下面から 1mm 以上の位置で 2 秒以内（上図参照）。 
手半田付けのみ可 ( フロー半田付け不可 )

※２. 90% 反射紙 d=4.9 (5.1) mm
※３. 反射物無し、暗黒中

※ 1. Soldering condition: less than 2s. at 1mm over from body. 
Flow Soldering unsupported.

※ 2. 90% Reflective paper, d=4.9(5.1)mm
※ 3. No Object, in Dark. 

ローコストタイプ
シリンドリカルレンズの採用による小型タイプ
プリント基板取付タイプ
Low Cost.
Compact Package.
Installed on PC board.

・
・
・

・
・
・

KR1228 は赤色、KR1229 は赤外の発光ダイオードと高感度
フォトトランジスタを組み合わせた高分解能反射型フォト
センサです ｡ 
Model KR1228 has a Red LED, 1229 has an Infrared LED and a Photo 
transistor with Cylindrical lens on emitter and detector. This model can be 
installed on P.C.Board.

簡易バーコードセンサ
ペーパーエッジセンサ
ＯＭＲ，ＯＣＲ等のマーク検出

・
・
・

Bar-code Reader.
Paper edge detection.
Mark sensor of OMR and OCR.

・
・
・

(  )=KR1229

(  )=KR1229
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KR1228/1229

20.03-1C

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.
・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります
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エッジ応答特性（代表例） 分解能－反射板とセンサとの距離特性（代表例） 検出距離特性（代表例）

順電流低減曲線
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※Ｂ    AI Evaporation Mirror

Ta=0℃

-10℃

25℃

65℃

50℃

500

100

10

50

1

5

1.0 1.5 2.0 2.5

反
射
型

182



KR1570/1571
反射型フォトセンサ -UV LEDタイプ Photo Reflector - UV LED type

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [ Ta=25℃ **]

Dimension(Unit:mm)

SymbolI tem Rating Unit
IF 25 mA

IFP 80 mA

IR 85

P 100 mW

SymbolI tem max. Unittyp.min.

VVF － 4.03.4

－ －365

－ 20－

－ 10－

55 －400(320)

発 光 側
E m i t t e r

受 光 側
D e t e c t o r

発 光 側
E m i t t e r

受 光 側
D e t e c t o r

VR 30 V

許 容 損 失

順 電 流

パ ル ス 順 電 流

逆 方 向 許 容 電 流

逆 電 圧

出 力 許 容 損 失 PO 100 mW

Topr -10 ～ +65 ℃

Tstg -30 ～ +85 ℃

動 作 温 度

保 存 温 度
半 田 付 温 度

Forward Current

Pulse Forward Current

Reverse Current

Power Dissipation

Reverse Voltage

Output Power Dissipation

Operating Temperature

Storage Temperature

Soldering Temperature Tsol 330 ℃

ID

ISC

ILEAK nＡ

nm

nA

※ 1

※ 2

nＡ

順 電 圧

短 絡 電 流

漏 れ 電 流

暗 電 流

ピ ー ク 発 光 波 長

Condition

IF=10mA

VR=10V, IF=0mA

IF=10mA

IF=20mA

IF=20mAλp

Forward Voltage

Dark Current

Short Circuit Current

Leak Current

Peak Wavelength

mA

※ 3

※ 4

KR1570/1571

Filter on Emitter

無し  non

発光側フィルター

可視光カット  Visible light cut filter

Filter on Detector
受光側フィルター

紫外線カット      UV cut filter 

紫外線カット      UV cut fliter

Model

KR1571-AA02LF

KR1570-AA02LF

形式

伝達特性
C o u p l e d

16

φ4 lens

LED Mark
4-φ0.5

(2.54)

2-φ0.9±0.1

(6.3)

15±0.15

11

(3
)

(0
.7
)

9.
8

9m
in

0.
9±
0.
1

3±
0.
1

8.
5

1

2 4

3

1 3

42

Cathode:

Anode:

:Cathode

:Anode
UV Type

SHINKOH
ELECS.

※指示無き寸法公差は下記の通りとする 
   General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0 ±0.2
　　5.0 to less than 15.0 ±0.3
　　15.0 or over ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
   （　）value means for reference only

1.6mm(PCB / Single sided pattern）

半田領域
Solder Area

半田付け取扱注意

20.03-1B

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

発光素子にUV( 紫外線 )LEDを使用 - 365nm
受光側に紫外線カットフィルター付
プリント基板取付タイプ
UV LED - Peakwavelength: 365nm.
UV cut filter on detector.
Installed on PC board.

・
・
・

・
・
・

KR1570/1571 は、 紫外発光ダイオードとシリコンフォトダイ
オードを組み合わせた反射型フォトセンサです。
Model KR1570/1571 consist of an ultraviolet LED and a silicon photodiode.

蛍光インキ等を使用した紙幣の鑑別
蛍光発光を利用したカード、有価証券、商品券の識別
その他、紫外線を利用した各種紙検出

・
・
・

Bill discrimination by fluorescent ink.
Scanning of Bill for Validator.
Paper detection by ultraviolet rays .

※ 1．パルス幅　tw ≦ 10ms　Duty 比 =0.1 以下
※ 2．パッケージ下面より 1.6mm 以上の位置で 2 秒以内（上図参照） 

手半田付けのみ可 ( フロー半田付け不可 )
※ 3．90％反射紙、d=2.0mm
※ 4．反射物無し、暗黒中

※ 1．Pulse width  tw ≦ 10ms  Duty ratio=0.1 max.
※ 2．Soldering condition : less than 2s. at 1.6mm over from body. 

Flow Soldering unsupported.
※ 3．90％ Reflective paper, d=2.0mm 
※ 4．No Object, in Dark.

・
・
・

(  )=KR1571
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KR1570/1571

20.03-1B

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.

・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります
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順電流低減曲線

暗電流－周囲温度特性（代表例）

VR=10V

順電流－順電圧特性（代表例）

分光感度特性（代表例）

スペクトル分布（代表例）
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KR3140
反射型フォトセンサ　 Photo Reflector

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [ Ta=25℃ **]

50

6

75

Dimension(Unit:mm)

SymbolI tem Rating Unit

IF mA

VR

P mW

Unitmax.typ.min.

V

上昇

VF

Rise Time

下降 Fall Time

順 電 圧

逆 電 流

光 電 流

応 答 時 間
Response Time

Forward Voltage

100

発 光 側
E m i t t e r

受 光 側
D e t e c t o r

発 光 側
E m i t t e r

受 光 側
D e t e c t o r

VCEO 35 V

許 容 損 失

順 電 流

逆 電 圧

コレクタ･エミッタ間電圧

エミッタ･コレクタ間電圧 VECO 6 V

Topr -25 ～ +85 ℃
Tstg -40 ～ +100 ℃

動 作 温 度

保 存 温 度

半 田 付 温 度

Forward Current

Reverse Voltage

Power Dissipation

Collector-Emitter Voltage

Emitter-Collector Voltage

Operating Temperature

Storage Temperature

Soldering Temperature Tsol 330 ℃

IR

ICEO

IC

ILEAK

tr

tf

nＡ

nＡ

μＡ

μs

Reverse Current

Dark Current

Light Current

漏 れ 電 流

※ 1

Leak Current

暗 電 流

コ レ ク タ 損 失 Pc 75 mWCollector Power Dissipation

コ レ ク タ 電 流 Ic 20 mACollector Current

mＡ

SymbolI tem Condition

VR=3V

VCE=2V, IC=0.1mA
RL=1kΩ, d=4mm

VCE=5V, IF=20mA

VCE=20V

VCE=5V, IF=20mA

IF=20mA －
－

－

－

0.4

－

1

V

KR3140

1.4

10

伝 達 特 性
C o u p l e d

※ 2

※ 3

1.2

－

－
－ －

500

－
50

50

150

150

Ptot 100 mW全 許 容 損 失 Total power dissipation

V－ － 0.4VCE(sat)
コレクタ・エミッタ間
飽 和 電 圧

Collector-Emitter
Saturation Voltage

 4 

 1.75 
C0.5

(0
.4

)

(0
.4

)

① ②

③④

Emitter
Beam axis

 0.5 0.3
-0.1  0.5 -0.1 

(0.6) (0.6)

  

Gate

 3 

(4)

 2
.4

 
 1

2.
5 

±1

 

 0
.6

5 

 0.2  (0～20°)

Anode: ①

③ :CollectorCathode: ④

② :Emitter

Detector
Beam axis

±15°

0.3

-0.1 0.3

※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする 
　 General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0 ±0.2
　　5.0 to less than 15.0 ±0.3
　　15.0 or over ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only

半田領域
Solder Area

1mm 以上 /

※1.半田条件

PCB
min. 1mm

半田付け取扱注意

※2.光電流測定配置図

Al 蒸着
d=4mm厚 ガラス板 /
Evaporated Al glass, 
d=4mm

小型パッケージ
焦点距離：3mm
フロー半田付け対応
Ultra compact DIP package
Focal distance : 3mm
Suitable for flow soldering.

・
・
・

・
・
・
・

KR3140 は、小型トランジスタ出力の反射型フォトインタラ
プタです。
Model KR3140 consist of an Infrared LED and a Photo transistor.

媒体のマーク検知
プリンター、ＰＰＣ、ＦＡＸ等の紙の有無検知
カード機器のカードの有無検知
ラベル、レシートの有無検知

・
・
・
・

Media mark detection.
Paper detection in Copying machine, Printer, and Facsimile.
Detection of the presence or absence of a card in card equipment.
Detect presence / absence of labels and receipts.

※ 1． 手半田の場合：パッケージ下面より 1mm 以上の位置で 2 秒以内。
 フロー半田の場合：260℃以下。
 パッケージ下面より 1mm 以上の位置で 5 秒以内（上図参照）
※ 2．反射物の条件及び配置は上図による
※ 3．反射物無し、暗黒中
※ 1．Soldering condition less than 2s. at 1mm over from body.
 Flow Soldering should be less than 5s.
 at 1mm over from body at 260 degree C or less.
※ 2．Refer to the above test arreangement
※ 3．No object, in dark

20.03-1B

・
・
・

** : Ta=25℃ unless otherwise noted
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KR3140

20.03-1B

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.

・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります
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順電流低減曲線 許容損失低減曲線 順電流－順電圧特性

光電流－順電流特性（代表例）

応答時間－負荷抵抗特性（代表例）

漏れ電流－順電流特性漏れ電流－順電流特性（代表例）

検出距離特性（代表例）

光電流－周囲温度特性光電流－周囲温度特性（代表例）

検出位置特性（代表例）
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KR3320
反射型フォトセンサ　光変調タイプ Photo Reflector - Light modulation type

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [Vcc=5V,Ta=25℃ **]

※1

※2

Dimension(Unit:mm)

SymbolI tem Rating Unit
電 源 電 圧 Supply Voltage VCC 7 V

出 　 　 力 　 　 電 　 　 流 Output Current IO 50 mA

動 作 温 度 Operating Temperature Topr -10 ～ +60 ℃
保 存 温 度 Storage Temperature Tstg -20 ～ +80 ℃

SymbolI tem max.Condition typ.min.

動 作 電 源 電 圧

消 費 電 流

ローレベル出力電圧

検 出 距 離

非 検 出 距 離

応 答 時 間

Supply Voltage

Current Consumption

Detecting Distance

Low Level Output Voltage

Non-Detecting Distance

ICCP

ICC

VOL

d1

d2

tPHL

tPLH

VCC

Response Time

4.75 5.255.0

－ 150－

－ 0.4－
－－

4 32－

－ 1

－ 20－平滑値、RL=∞

－ 1

－
－

Object existing検出時、IOL=16mA  

検出物 90% 反射紙
Object 90% Reflective paper

"Low" → "High" 伝搬時間

"High" → "Low" 伝搬時間

VCCx0.9

※3

Unit

V

mA

mA

lx

ms

mm

V

V

2000 －－
－ 90－

CIE 標準 A 光源外 乱 光 許 容 照 度 Ambient Illumination －

ハイレベル出力電圧 High-Level Output Voltage VOH No object非検出時 

パルスせん頭値、RL=∞

CIE STD. A light source

KR3320

Pulse Serge 

Average

－

3 :Vcc

2 :Vout

1 :GND
　

Beam axis

※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする
 General tolerance unless otherwise noted
 less than 5.0 ±0.2
 5.0 to less than 15.0 ±0.3
 15.0 or over ±0.5
※ （　）内寸法は参考値とする
 （　）value means for reference only

JST: B3B-ZR-ST

型名枝番 コネクタメーカー : コネクタ品番 
Model variation Ｃｏｎｎｅｃｔｏｒ manufacturer : Connector P/N

AALF

7

2×R 0.5

3.1

3.4

3.
5

11 Detector
Emitter

φ3.2

5

8.
5

5.
8

1.
8

3.
1

2×φ1.5

18

23.2

3.1

5.9

11

C 0.3

C0.3
1

1

1
2
3

※3：応答時間の測定回路
      Measuring circuit of Response time 
Object: 90% reflective paper

Sensor 
Surface

280Ω
Vcc=5V
Vout
GND

※1、※2:検出距離/非検出距離
               Detecting /Non-detecting distance

Vout 

Object
No object

1.5V

tPHL tPLH

VOH

VOL

  

Sensor Surface

Object

D
et
ec
tin
g 
D
ist
an
ce

d1min d1max d2

VOH

VOL

O
ut
pu
t V
ol
ta
ge

Detecting Distance

20.03-1B

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

検出範囲が広い
ローコストタイプ
防塵構造なので紙粉等の除去が容易
光変調方式の為、外乱光等のノイズに強い
反射の少ない黒紙、OHPフィルム等の検出可能
Wide detecting distance.
Low Cost.
Easy removing in paper-dust.
Resistant to Ambient Illumination noise.
(Light-modulation type)
Available for detection of dark paper/OHP film.

・
・
・
・

・

・
・
・

KR3320 は、発光側に赤外発光ダイオード、受光側に変調式
フォト IC受光素子を採用した防塵型の反射型フォトセンサ
です。
Model KR3320 consists of an Infrared LED and a Light modulation type 
of Photo IC, and has plastic housing.

複写機・印刷機・プリンタ等の用紙検出
各種自動機の物体通過検出
その他

・
・
・
・
・

・
・

Paper detection in Copying machine, Printer, and Facsimile.
Object passing for Card reader, Auto vending machine.
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KR3320

20.03-1B

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.

・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります

Operating position  X(mm) 

Ambient Temperature Ta (℃)

De
te
ct
in
g 
di
st
an
ce
 d
 (m
m
)

Re
la
tiv
e 
di
st
an
ce

(%
)

 

 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0

Vcc=5V 

50

40

30

20

10

0

Object:
90% Reflective
 paper

Object: 90% Reflective paper

-2-4-6 0 2 4 6

検出距離特性－動作位置1 (代表例) 検出距離特性－動作位置2 (代表例)

検出距離－周囲温度特性 (代表例)

-20 0 20 40 60

Operating position  X(mm) 

De
te
ct
in
g 
di
st
an
ce
 d
 (m
m
)

 

50

40

30

20

10

0

Object:
90% Reflective
 paper

-2-4-6 0 2 4 6

Vcc=5V

Ta=25℃

-X +X

d

 

Vcc=5V

Ta=25℃

-X+X

d

機種ラインアップ / Series Line-Up

※ 黒紙・OHPフィルムの検出距離規格は参考値です。

Detecting Distance by Black paper and OHP film are reference only.　

                       

                         

  

KR865

              

  KR866     

  

KR895      

KR1207

KR3330

KR3320

KR3380

KR3331

  

KR864

      

KR894

   

Model No. Method
Detecting Distance

Non-Detecting

Distance

90％ 

Reflective paper

90％ 

Reflective paper

Black Paper

OD=1.2 OHP ※※

Light-

Modulation

Direct

Current

（Unit：mm）

4～32

4～32

7～25

4～17

1～15

1.5～7

2～7

1～7

7～11

2～5.5

5～25

10～20

13～17

2.5～10

2.5～4.5

2.5～5.5

2.5～4

2～4

8～9

3.5～4.5

4～30

8～25

10～20

2～12

2～7

2～6

2～5

1.5～6

7～10

2～5.5

90

75

KR3630 9～25 5～25 4～30 90

60

KR3620 4～18 2.5～10 2～12 45

45

55

30

25

KR3610    1～9 2～4 1.5～6 35

35

30

15

非検出距離についてご要望がある場合はお問い合わせください。

Please contact us for non-detection distance requests.　
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KR3330
反射型フォトセンサ　光変調タイプ Photo Reflector - Light modulation type

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [Vcc=5V,Ta=25℃ **]

※1

※2

Dimension(Unit:mm)

SymbolI tem Rating Unit
電 源 電 圧 Supply Voltage VCC 7 V

出 　 　 力 　 　 電 　 　 流 Output Current IO 50 mA

動 作 温 度 Operating Temperature Topr -10 ～ +60 ℃
保 存 温 度 Storage Temperature Tstg -20 ～ +80 ℃

SymbolI tem max.Condition typ.min.

動 作 電 源 電 圧

消 費 電 流

ローレベル出力電圧

検 出 距 離

非 検 出 距 離

応 答 時 間

Supply Voltage

Current Consumption

Detecting Distance

Low Level Output Voltage

Non-Detecting Distance

ICCP

ICC

VOL

d1

d2

tPHL

tPLH

VCC

Response Time

4.75 5.255.0

－ 150－

－ 0.4－
－－

1 7－

－ 1

－ 20－平滑値、RL=∞

－ 1

－
－

Object existing検出時、IOL=16mA  

検出物 90% 反射紙
Object 90% Reflective paper

"Low" → "High" 伝搬時間

"High" → "Low" 伝搬時間

VCCx0.9

※3

Unit

V

mA

mA

lx

ms

mm

V

V

2000 －－
－ 35－

CIE 標準 A 光源外 乱 光 許 容 照 度 Ambient Illumination －

ハイレベル出力電圧 High-Level Output Voltage VOH No object非検出時 

パルスせん頭値、RL=∞

CIE STD. A light source

Pulse Serge 

Average

－

KR3330

3  :Vcc

2  :Vout

1  :GND
　

Beam axis

※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする
 General tolerance unless otherwise noted
 less than 5.0 ±0.2
 5.0 to less than 15.0 ±0.3
 15.0 or over ±0.5
※ （　）内寸法は参考値とする
 （　）value means for reference only

JST: B3B-ZR-ST-K

型名枝番 コネクタメーカー : コネクタ品番 
Model variation Ｃｏｎｎｅｃｔｏｒ manufacturer : Connector P/N

AALF

7

2×R 0.5

3.1

Φ3.4

3.
5

11 Detector
Emitter

Φ3.2

5

8.
5

5.
8

1.
8

3.
1

2×Φ1.5

18

23.2

3.1

5.9

11

C 0.3

C 0.3

1
1

1
2
3

※3：応答時間の測定回路
      Measuring circuit of Response time 
Object: 90% reflective paper

Sensor 
Surface

280Ω
Vcc=5V
Vout
GND

※1、※2:検出距離/非検出距離
               Detecting /Non-detecting distance

Vout 

Object
No object

1.5V

tPHL tPLH

VOH

VOL

  

Sensor Surface

Object

D
et
ec
tin
g 
D
ist
an
ce

d1min d1max d2

VOH

VOL

O
ut
pu
t V
ol
ta
ge

Detecting Distance

20.03-1B

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

検出範囲が広い
ローコストタイプ
防塵構造なので紙粉等の除去が容易
光変調方式の為、外乱光等のノイズに強い
反射の少ない黒紙、OHPフィルム等の検出可能
Wide detecting distance.
Low Cost.
Easy removing in paper-dust.
Resistant to Ambient Illumination noise.
(Light-modulation type)
Available for detection of dark paper/OHP film.

・
・
・
・

・

・
・
・

KR3330 は、発光側に赤外発光ダイオード、受光側に変調式
フォト IC受光素子を採用した防塵型の反射型フォトセンサ
です。
Model KR3330 consists of an Infrared LED and a Light modulation type 
of Photo IC, and has plastic housing.

複写機・印刷機・プリンタ等の用紙検出
各種自動機の物体通過検出
その他

・
・
・
・
・

・
・

Paper detection in Copying machine, Printer, and Facsimile.
Object passing for Card reader, Auto vending machine.

反
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KR3330

20.03-1B

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.

・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります

Operating position  X(mm) 

Ambient Temperature Ta (℃)

De
te
ct
in
g 
di
st
an
ce
 d
 (m
m
)

Re
la
tiv
e 
di
st
an
ce

(%
)

 

 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0

Vcc=5V 

18

15

12

9

6

3

0

18

15

12

9

6

3

0

Object:
90% Reflective
 paper

Object: 90% Reflective paper

-2-4-6 0 2 4 6

検出距離特性－動作位置1 (代表例) 検出距離特性－動作位置2 (代表例)

検出距離－周囲温度特性 (代表例)

-20 0 20 40 60

Operating position  X(mm) 

De
te
ct
in
g 
di
st
an
ce
 d
 (m
m
)

 

Object:
90% Reflective
 paper

-2-4-6 0 2 4 6

Vcc=5V

Ta=25℃

-X +X

d

 

Vcc=5V

Ta=25℃

-X +X

d

 

  

  

  

 

  

  

機種ラインアップ / Series Line-Up

※ 黒紙・OHPフィルムの検出距離規格は参考値です。

Detecting Distance by Black paper and OHP film are reference only.　

                       

                         

  

KR865

              

  KR866     

  

KR895      

KR1207

KR3330

KR3320

KR3380

KR3331

  

KR864

      

KR894

   

Model No. Method
Detecting Distance

Non-Detecting

Distance

90％ 

Reflective paper

90％ 

Reflective paper

Black Paper

OD=1.2 OHP ※※

Light-

Modulation

Direct

Current

（Unit：mm）

4～32

4～32

7～25

4～17

1～15

1.5～7

2～7

1～7

7～11

2～5.5

5～25

10～20

13～17

2.5～10

2.5～4.5

2.5～5.5

2.5～4

2～4

8～9

3.5～4.5

4～30

8～25

10～20

2～12

2～7

2～6

2～5

1.5～6

7～10

2～5.5

90

75

KR3630 9～25 5～25 4～30 90

60

KR3620 4～18 2.5～10 2～12 45

45

55

30

25

KR3610    1～9 2～4 1.5～6 35

35

30

15

非検出距離についてご要望がある場合はお問い合わせください。

Please contact us for non-detection distance requests.　
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KR3331
反射型フォトセンサ　光変調タイプ 　Photo Reflector - Light modulation type

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [Vcc=5V,Ta=25℃ **]

※1

※2

Dimension(Unit:mm)

SymbolI tem Rating Unit

電 源 電 圧 Supply Voltage VCC 7 V

出 　 　 力 　 　 電 　 　 流 Output Current IO 50 mA

動 作 温 度 Operating Temperature Topr -10 ～ +60 ℃
保 存 温 度 Storage Temperature Tstg -20 ～ +80 ℃

SymbolI tem max.Condition typ.min.

動 作 電 源 電 圧

消 費 電 流

ローレベル出力電圧

検 出 距 離

非 検 出 距 離

応 答 時 間

Supply Voltage

Current Consumption

Detecting Distance

Low Level Output Voltage

Non-Detecting Distance

ICCP

ICC

VOL

d1

d2

tPHL

tPLH

VCC

Response Time

4.75 5.255.0

－ 150－

－ 0.4－
－－

4 17－

－ 1

－ 20－平滑値、RL=∞

－ 1

－
－

Object existing検出時、IOL=16mA  

検出物 90% 反射紙
Object 90% Reflective paper

"Low" → "High" 伝搬時間

"High" → "Low" 伝搬時間

VCCx0.9

※3

Unit

V

mA

mA

lx

ms

mm

V

V

2000 －－
－ 45－

CIE 標準 A 光源外 乱 光 許 容 照 度 Ambient Illumination －

ハイレベル出力電圧 High-Level Output Voltage VOH No object非検出時 

パルスせん頭値、RL=∞

CIE STD. A light source

KR3331

Pulse Serge 

Average

－

3 :Vcc

2 :Vout

1 :GND
　

Beam axis

※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする
 General tolerance unless otherwise noted
 less than 5.0 ±0.2
 5.0 to less than 15.0 ±0.3
 15.0 or over ±0.5
※ （　）内寸法は参考値とする
 （　）value means for reference only

JST : B3B-ZR-ST-R

型名枝番 コネクタメーカー : コネクタ品番 
Model variation Ｃｏｎｎｅｃｔｏｒ manufacturer : Connector P/N
AALF

7

2×R 0.5

3.1

3.4

3.
5

11 Detector
Emitter

φ3.2

5

8.
5

5.
8

1.
8

3.
1

2×φ1.5

18

23.2

3.1

5.9

11

C0.3

C0.3

1
1

1
2
3

※3：応答時間の測定回路
      Measuring circuit of Response time 
Object: 90% reflective paper

Sensor 
Surface

280Ω
Vcc=5V
Vout
GND

※1、※2:検出距離/非検出距離
               Detecting /Non-detecting distance

Vout 

Object
No object

1.5V

tPHL tPLH

VOH

VOL

  

Sensor Surface

Object

D
et
ec
tin
g 
D
ist
an
ce

d1min d1max d2

VOH

VOL

O
ut
pu
t V
ol
ta
ge

Detecting Distance

検出範囲が広い
ローコストタイプ
防塵構造なので紙粉等の除去が容易
光変調方式の為、外乱光等のノイズに強い
反射の少ない黒紙、OHPフィルム等の検出可能
Wide detecting distance.
Low Cost.
Easy removing in paper-dust.
Resistant to Ambient Illumination noise.
(Light-modulation type)
Available for detection of dark paper/OHP film.

・
・
・
・

・

・
・
・

KR3331 は、発光側に赤外発光ダイオード、受光側に変調式
フォト IC受光素子を採用した防塵型の反射型フォトセンサ
です。
Model KR3331 consists of an Infrared LED and a Light modulation type 
of Photo IC, and has plastic housing.

複写機・印刷機・プリンタ等の用紙検出
各種自動機の物体通過検出
その他

・
・
・
・
・

・
・

Paper detection in Copying machine, Printer, and Facsimile.
Object passing for Card reader, Auto vending machine.

20.03-1B

** : Ta=25℃ unless otherwise noted
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KR3331

20.03-1B

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.

・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります

Operating position X (mm)

Ambient Temperature Ta (℃)

D
e
te
c
ti
n
g
 d
is
ta
n
c
e
 d
 (
m
m
)

R
e
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v
e
 d
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n
c
e
 (
%
)
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5

0
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20
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5

0

Object: 90% Reflective paper

-2-4-6 0 2 4 6

検出距離特性－動作位置1 (代表例) 検出距離特性－動作位置2 (代表例)

検出距離－周囲温度特性 (代表例)

-20 0 20 40 60

Operating position X (mm)

D
e
te
c
ti
n
g
 d
is
ta
n
c
e
 d
 (
m
m
)

 

-2-4-6 0 2 4 6

機種ラインアップ / Series Line-Up

Object:

90% Reflective

 paper

 

Vcc=5V

Ta=25℃

-X +X

d

※ 黒紙・OHPフィルムの検出距離規格は参考値です。

Detecting Distance by Black paper and OHP film are reference only.　

                       

                         

  

KR865

              

  KR866     

  

KR895      

KR1207

KR3330

KR3320

KR3380

KR3331

  

KR864

      

KR894

   

Model No. Method
Detecting Distance

Non-Detecting

Distance

90％ 

Reflective paper

90％ 

Reflective paper

Black Paper

OD=1.2 OHP ※※

Light-

Modulation

Direct

Current

（Unit：mm）

4～32

4～32

7～25

4～17

1～15

1.5～7

2～7

1～7

7～11

2～5.5

5～25

10～20

13～17

2.5～10

2.5～4.5

2.5～5.5

2.5～4

2～4

8～9

3.5～4.5

4～30

8～25

10～20

2～12

2～7

2～6

2～5

1.5～6

7～10

2～5.5

90

75

KR3630 9～25 5～25 4～30 90

60

KR3620 4～18 2.5～10 2～12 45

45

55

30

25

KR3610    1～9 2～4 1.5～6 35

35

30

15

Vcc=5V

Ta=25℃

-X +X

d

Object:

90% Reflective

 paper

非検出距離についてご要望がある場合はお問い合わせください。

Please contact us for non-detection distance requests.　
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KR3380
反射型フォトセンサ　光変調タイプ Photo Reflector - Light modulation type

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [Vcc=5V,Ta=25℃ **]

※1

※2

Dimension(Unit:mm)

SymbolI tem Rating Unit
電 源 電 圧 Supply Voltage VCC 7 V

出 　 　 力 　 　 電 　 　 流 Output Current IO 50 mA

動 作 温 度 Operating Temperature Topr -10 ～ +60 ℃

保 存 温 度 Storage Temperature Tstg -20 ～ +80 ℃

SymbolI tem max.Condition typ.min.

動 作 電 源 電 圧

消 費 電 流

ローレベル出力電圧

検 出 距 離

非 検 出 距 離

応 答 時 間

Supply Voltage

Current Consumption

Detecting Distance

Low Level Output Voltage

Non-Detecting Distance

ICCP

ICC

VOL

d1

d2

tPHL

tPLH

VCC

Response Time

4.75 5.255.0

－ 150－

－ 0.4－
－－

2 7－

－ 1

－ 20－平滑値、RL=∞

－ 1

－
－

Object existing検出時、IOL=16mA  

検出物 90% 反射紙
Object 90% Reflective paper

"Low" → "High" 伝搬時間

"High" → "Low" 伝搬時間

VCCx0.9

※3

Unit

V

mA

mA

lx

ms

mm

V

V

2000 －－
－ 25－

CIE 標準 A 光源外 乱 光 許 容 照 度 Ambient Illumination －

ハイレベル出力電圧 High-Level Output Voltage VOH No object非検出時 

パルスせん頭値、RL=∞

CIE STD. A light source

KR3380

Pulse Serge 

Average

－

1 :Vcc

2 :Vout

3 :GND

10kΩ

　

Beam axis

JST: S3B-PH-K-S

型名枝番 コネクタメーカー : コネクタ品番 
Model variation Ｃｏｎｎｅｃｔｏｒ manufacturer : Connector P/N

AALF

10
.5

21.5

25 2

7

3.
90

2.
6

12.45

C0.5 1 2 3

2.5 17.5

φ3.2（Hole）

3

8

EmitterDetector

※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする 
　 General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0 ±0.2
　　5.0 to less than 15.0 ±0.3
　　15.0 or over ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only

※3：応答時間の測定回路
      Measuring circuit of Response time 
Object: 90% reflective paper

Sensor 
Surface

280Ω
Vcc=5V
Vout
GND

※1、※2:検出距離/非検出距離
               Detecting /Non-detecting distance

Vout 

Object
No object

1.5V

tPHL tPLH

VOH

VOL

  

Sensor Surface

Object

D
et
ec
tin
g 
D
ist
an
ce

d1min d1max d2

VOH

VOL

O
ut
pu
t V
ol
ta
ge

Detecting Distance

20.03-1B

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

ローコストタイプ
防塵構造なので紙粉等の除去が容易
光変調方式の為、外乱光等のノイズに強い
反射の少ない黒紙、OHPフィルム等の検出可能
Low Cost.
Easy removing in paper-dust.
Resistant to Ambient Illumination noise.
(Light-modulation type)
Available for detection of dark paper/OHP film.

・
・
・

・

・
・
・

KR3380 は、発光側に赤外発光ダイオード、受光側に変調式
フォト IC受光素子を採用した防塵型の反射型フォトセンサ
です。
Model KR3380 consists of an Infrared LED and a Light modulation type 
of Photo IC, and has plastic housing.

複写機・印刷機・プリンタ等の用紙検出
各種自動機の物体通過検出
その他

・
・
・
・

・
・

Paper detection in Copying machine, Printer, and Facsimile.
Object passing for Card reader, Auto vending machine.
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KR3380

20.03-1B

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.

・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります

Operating position  X(mm) Operating position  X(mm) 

De
te
ct
in
g 
di
st
an
ce
 d
 (m
m
)

De
te
ct
in
g 
di
st
an
ce
 d
 (m
m
)

 

 

15

12

9

6

3

0

15

12

9

6

3

0

 

-2-4-6 0 2 4 6 -2-4-6 0 2 4 6

Vcc=5V
Ta=25℃

Vcc=5V
Ta=25℃

-X+X

d

検出距離特性－動作位置1 (代表例) 検出距離特性－動作位置2 (代表例)

-X +X

d

Ambient Temperature Ta (℃)

R
e
la
ti
v
e
 d
is
ta
n
c
e

(%
)

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0

Vcc=5V 
Object: 90% Reflective paper

検出距離－周囲温度特性 (代表例)

-20 0 20 40 60

Object:

90% Reflective

 paper

Object:

90% Reflective

 paper

 

 

機種ラインアップ / Series Line-Up

※ 黒紙・OHPフィルムの検出距離規格は参考値です。

Detecting Distance by Black paper and OHP film are reference only.　

                       

                         

  

KR865

              

  KR866     

  

KR895      

KR1207

KR3330

KR3320

KR3380

KR3331

  

KR864

      

KR894

   

Model No. Method
Detecting Distance

Non-Detecting

Distance

90％ 

Reflective paper

90％ 

Reflective paper

Black Paper

OD=1.2 OHP ※※

Light-

Modulation

Direct

Current

（Unit：mm）

4～32

4～32

7～25

4～17

1～15

1.5～7

2～7

1～7

7～11

2～5.5

5～25

10～20

13～17

2.5～10

2.5～4.5

2.5～5.5

2.5～4

2～4

8～9

3.5～4.5

4～30

8～25

10～20

2～12

2～7

2～6

2～5

1.5～6

7～10

2～5.5

90

75

KR3630 9～25 5～25 4～30 90

60

KR3620 4～18 2.5～10 2～12 45

45

55

30

25

KR3610    1～9 2～4 1.5～6 35

35

30

15

非検出距離についてご要望がある場合はお問い合わせください。

Please contact us for non-detection distance requests.　
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KR3610
反射型フォトセンサ　光変調タイプ Photo Reflector - Light modulation type

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [Vcc=5V,Ta=25℃ **]

※1

※2

Dimension(Unit:mm)

SymbolI tem Rating Unit
電 源 電 圧 Supply Voltage VCC 7 V

出 　 　 力 　 　 電 　 　 流 Output Current IO 50 mA

動 作 温 度 Operating Temperature Topr -10 ～ +60 ℃
保 存 温 度 Storage Temperature Tstg -20 ～ +80 ℃

SymbolI tem max.Condition typ.min.

動 作 電 源 電 圧

消 費 電 流

ローレベル出力電圧

検 出 距 離

非 検 出 距 離

応 答 時 間

Supply Voltage

Current Consumption

Detecting Distance

Low-Level Output Voltage

Non-Detecting Distance

ICCP

ICC

VOL

d1

d2

tPHL

tPLH

VCC

Response Time

4.75 5.255.0

－ 150－

－ 0.4－
－－

1 9－

－ 1

－ 20－平滑値、RL=∞

－ 1

－
－

Object existing検出時、IOL=16mA  

検出物 90% 反射紙
Object 90% Reflective paper

"Low" → "High" 伝搬時間

"High" → "Low" 伝搬時間

VCCx0.9

※3

Unit

V

mA

mA

lx

ms

mm

V

V

－2000 －
－ 35－

CIE 標準 A 光源外 乱 光 許 容 照 度 Ambient Illumination －

ハイレベル出力電圧 High-Level Output Voltage VOH No object非検出時 

パルスせん頭値、RL=∞

CIE STD. A light source

Pulse Serge 

Average

－

KR3610

9 7

3.5
3.2

26.5±0.1

26.5 ±0.1

3.2 　Φ3

3.5 2 ( 1.
3)

6xR1

12xR1

(R1)

6
10
.5

3.
2

3.8

( 5
.8
)

36.3
6.3

2 xΦ3-
0
0.2

-
0
0.2

7.7

19Detector Emitter±0.4
(8.8)

( 7
.6
5)

7.5
10.2

(6.8)

Pin No.  1    2    3

22R1 2x R0.5

2 x R1

(7.8 )

8

2x R0.5

2xR0.5

1 :Vcc

2 :Vout

3 :GND
　

※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする
 General tolerance unless otherwise noted
 less than 5.0 ±0.2
 5.0 to less than 15.0 ±0.3
 15.0 or over ±0.5
※ （　）内寸法は参考値とする
 （　）value means for reference only

AMP: 292133-3

型名枝番 コネクタメーカー : コネクタ品番 
Model variation Connector manufacturer : Connector P/N

AALF

※3：応答時間の測定回路
      Measuring circuit of Response time 
Object: 90% reflective paper

Sensor 
Surface

280Ω
Vcc=5V
Vout
GND

※1、※2:検出距離/非検出距離
               Detecting /Non-detecting distance

Vout 

Object
No object

1.5V

tPHL tPLH

VOH

VOL

  

Sensor Surface

Object

D
et
ec
tin
g 
D
ist
an
ce

d1min d1max d2

VOH

VOL

O
ut
pu
t V
ol
ta
ge

Detecting Distance

20.03-1B

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

検出範囲が広い
ローコストタイプ
防塵構造なので紙粉等の除去が容易
光変調方式の為、外乱光等のノイズに強い
反射の少ない黒紙、OHPフィルム等の検出可能
Wide detecting distance.
Low Cost.
Easy removing in paper-dust.
Resistant to Ambient Illumination noise.
(Light-modulation type)
Available for detection of dark paper/OHP film.

・
・
・
・

・

・
・
・

KR3610 は、発光側に赤外発光ダイオード、受光側に変調式
フォト IC受光素子を採用した防塵型の反射型フォトセンサ
です。
Model KR3610 consists of an Infrared LED and a Light modulation type of 
Photo IC, and has plastic housing.

複写機・印刷機・プリンタ等の用紙検出
各種自動機の物体通過検出
その他

・
・
・
・
・

・
・

Paper detection in Copying machine, Printer, and Facsimile.
Object passing for Card reader, Auto vending machine.
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KR3610

20.03-1B

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.

・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります

Operating position  X(mm) 

Ambient Temperature Ta (℃)

De
te
ct
in
g 
di
st
an
ce
 d
 (m
m
)

Re
la
tiv
e 
di
st
an
ce

(%
)

 

 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0

Vcc=5V 

18

15

12

9

6

3

0

18

15

12

9

6

3

0

Object:
90% Reflective
 paper

Object: 90% Reflective paper

-2-4-6 0 2 4 6

検出距離特性－動作位置1 (代表例) 検出距離特性－動作位置2 (代表例)

検出距離－周囲温度特性 (代表例)

-20 0 20 40 60

Operating position  X(mm) 

De
te
ct
in
g 
di
st
an
ce
 d
 (m
m
)

 

Object:
90% Reflective

 paper

-2-4-6 0 2 4 6

Vcc=5V

Ta=25℃

-X +X

d

 

Vcc=5V

Ta=25℃

-X +X

d

0

0

※ 黒紙・OHPフィルムの検出距離規格は参考値です。

Detecting Distance by Black paper and OHP film are reference only.　

                       

                         

  

KR865

              

  KR866     

  

KR895      

KR1207

KR3330

KR3320

KR3380

KR3331

  

KR864

      

KR894

   

Model No. Method
Detecting Distance

Non-Detecting

Distance

90％ 

Reflective paper

90％ 

Reflective paper

Black Paper

OD=1.2 OHP ※※

Light-

Modulation

Direct

Current

（Unit：mm）
機種ラインアップ / Series Line-Up

4～32

4～32

7～25

4～17

1～15

1.5～7

2～7

1～7

7～11

2～5.5

5～25

10～20

13～17

2.5～10

2.5～4.5

2.5～5.5

2.5～4

2～4

8～9

3.5～4.5

4～30

8～25

10～20

2～12

2～7

2～6

2～5

1.5～6

7～10

2～5.5

90

75

KR3630 9～25 5～25 4～30 90

60

KR3620 4～18 2.5～10 2～12 45

45

55

30

25

KR3610    1～9 2～4 1.5～6 35

35

30

15

非検出距離についてご要望がある場合はお問い合わせください。

Please contact us for non-detection distance requests.　
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KR3620
反射型フォトセンサ　光変調タイプ 　Photo Reflector - Light modulation type

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [Vcc=5V,Ta=25℃ **]

※1

※2

Dimension(Unit:mm)

SymbolI tem Rating Unit

電 源 電 圧 Supply Voltage VCC 7 V

出 　 　 力 　 　 電 　 　 流 Output Current IO 50 mA

動 作 温 度 Operating Temperature Topr -10 ～ +60 ℃
保 存 温 度 Storage Temperature Tstg -20 ～ +80 ℃

SymbolI tem max.Condition typ.min.

動 作 電 源 電 圧

消 費 電 流

ローレベル出力電圧

検 出 距 離

非 検 出 距 離

応 答 時 間

Supply Voltage

Current Consumption

Detecting Distance

Low-Level Output Voltage

Non-Detecting Distance

ICCP

ICC

VOL

d1

d2

tPHL

tPLH

VCC

Response Time

4.75 5.255.0

－ 150－

－ 0.4－
－－

4 18－

－ 1

－ 20－平滑値、RL=∞

－ 1

－
－

Object existing検出時、IOL=16mA  

検出物 90% 反射紙
Object 90% Reflective paper

"Low" → "High" 伝搬時間

"High" → "Low" 伝搬時間

VCCx0.9

※3

Unit

V

mA

mA

lx

ms

mm

V

V

－2000 －
－ 45－

CIE 標準 A 光源外 乱 光 許 容 照 度 Ambient Illumination －

ハイレベル出力電圧 High-Level Output Voltage VOH No object非検出時 

パルスせん頭値、RL=∞

CIE STD. A light source

KR3620

Pulse Serge 

Average

－

9 7

3.5
3.2

26.5±0.1

26.5 ±0.1

3.2 　Φ3

3.5 2 ( 1.
3)

6xR1

12xR1

(R1)

6
10
.5

3.
2

3.8

( 5
.8
)

36.3
6.3

2 xΦ3-
0
0.2

-
0
0.2

7.7

19Detector Emitter±0.4
(8.8)

( 7
.6
5)

7.5
10.2

(6.8)

Pin No.  1    2    3

22R1 2x R0.5

2 x R1

(7.8 )

8

2x R0.5

2xR0.5

1 :Vcc

2 :Vout

3 :GND
　

※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする
 General tolerance unless otherwise noted
 less than 5.0 ±0.2
 5.0 to less than 15.0 ±0.3
 15.0 or over ±0.5
※ （　）内寸法は参考値とする
 （　）value means for reference only

AMP: 292133-3

型名枝番 コネクタメーカー : コネクタ品番 
Model variation Connector manufacturer : Connector P/N

AALF

※3：応答時間の測定回路
      Measuring circuit of Response time 
Object: 90% reflective paper

Sensor 
Surface

280Ω
Vcc=5V
Vout
GND

※1、※2:検出距離/非検出距離
               Detecting /Non-detecting distance

Vout 

Object
No object

1.5V

tPHL tPLH

VOH

VOL

  

Sensor Surface

Object

D
et
ec
tin
g 
D
ist
an
ce

d1min d1max d2

VOH

VOL

O
ut
pu
t V
ol
ta
ge

Detecting Distance

検出範囲が広い
ローコストタイプ
防塵構造なので紙粉等の除去が容易
光変調方式の為、外乱光等のノイズに強い
反射の少ない黒紙、OHPフィルム等の検出可能
Wide detecting distance.
Low Cost.
Easy removing in paper-dust.
Resistant to Ambient Illumination noise.
(Light-modulation type)
Available for detection of dark paper/OHP film.

・
・
・
・

・

・
・
・

KR3620 は、発光側に赤外発光ダイオード、受光側に変調式
フォト IC受光素子を採用した防塵型の反射型フォトセンサ
です。
Model KR3620 consists of an Infrared LED and a Light modulation type 
of Photo IC, and has plastic housing.

複写機・印刷機・プリンタ等の用紙検出
各種自動機の物体通過検出
その他

・
・
・
・
・

・
・

Paper detection in Copying machine, Printer, and Facsimile.
Object passing for Card reader, Auto vending machine.

20.03-1C

** : Ta=25℃ unless otherwise noted
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KR3620

20.03-1C

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.

・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります

Operating position X (mm)

Ambient Temperature Ta (℃)

De
te
ct
in
g 
di
st
an
ce
 d
 (m
m
)

Re
la
tiv
e 
di
st
an
ce
 (%
)

 

 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0

Vcc=5V 

30

25

20

15

10

5

0

30

25

20

15

10

5

0

Object: 90% Reflective paper

-2-4-6 0 2 4 6

検出距離特性－動作位置1 (代表例) 検出距離特性－動作位置2 (代表例)

検出距離－周囲温度特性 (代表例)

-20 0 20 40 60

Operating position X (mm)

De
te
ct
in
g 
di
st
an
ce
 d
 (m
m
)

 

Object:
90% Reflective
 paper

-2-4-6 0 2 4 6

Object:

90% Reflective

 paper

Vcc=5V

Ta=25℃

-X +X

d

0

Vcc=5V

Ta=25℃

-X +X

d

※ 黒紙・OHPフィルムの検出距離規格は参考値です。

Detecting Distance by Black paper and OHP film are reference only.　

                       

                         

  

KR865

              

  KR866     

  

KR895      

KR1207

KR3330

KR3320

KR3380

KR3331

  

KR864

      

KR894

   

Model No. Method
Detecting Distance

Non-Detecting

Distance

90％ 

Reflective paper

90％ 

Reflective paper

Black Paper

OD=1.2 OHP ※※

Light-

Modulation

Direct

Current

（Unit：mm）
機種ラインアップ / Series Line-Up

4～32

4～32

7～25

4～17

1～15

1.5～7

2～7

1～7

7～11

2～5.5

5～25

10～20

13～17

2.5～10

2.5～4.5

2.5～5.5

2.5～4

2～4

8～9

3.5～4.5

4～30

8～25

10～20

2～12

2～7

2～6

2～5

1.5～6

7～10

2～5.5

90

75

KR3630 9～25 5～25 4～30 90

60

KR3620 4～18 2.5～10 2～12 45

45

55

30

25

KR3610    1～9 2～4 1.5～6 35

35

30

15

0

非検出距離についてご要望がある場合はお問い合わせください。

Please contact us for non-detection distance requests.　
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KR3630
反射型フォトセンサ　光変調タイプ Photo Reflector - Light modulation type

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [Vcc=5V,Ta=25℃ **]

※1

※2

Dimension(Unit:mm)

SymbolI tem Rating Unit
電 源 電 圧 Supply Voltage VCC 7 V

出 　 　 力 　 　 電 　 　 流 Output Current IO 50 mA

動 作 温 度 Operating Temperature Topr -10 ～ +60 ℃
保 存 温 度 Storage Temperature Tstg -20 ～ +80 ℃

SymbolI tem max.Condition typ.min.

動 作 電 源 電 圧

消 費 電 流

ローレベル出力電圧

検 出 距 離

非 検 出 距 離

応 答 時 間

Supply Voltage

Current Consumption

Detecting Distance

Low-Level Output Voltage

Non-Detecting Distance

ICCP

ICC

VOL

d1

d2

tPHL

tPLH

VCC

Response Time

4.75 5.255.0

－ 150－

－ 0.4－
－－

9 25－

－ 1

－ 20－平滑値、RL=∞

－ 1

－
－

Object existing検出時、IOL=16mA  

検出物 90% 反射紙
Object 90% Reflective paper

"Low" → "High" 伝搬時間

"High" → "Low" 伝搬時間

VCCx0.9

※3

Unit

V

mA

mA

lx

ms

mm

V

V

－2000 －
－ 90－

CIE 標準 A 光源外 乱 光 許 容 照 度 Ambient Illumination －

ハイレベル出力電圧 High-Level Output Voltage VOH No object非検出時 

パルスせん頭値、RL=∞

CIE STD. A light source

KR3630

Pulse Serge 

Average

－

9 7

3.5
3.2

26.5±0.1

26.5 ±0.1

3.2 　Φ3

3.5 2 ( 1.
3)

6xR1

12xR1

(R1)

6
10
.5

3.
2

3.8

( 5
.8
)

36.3
6.3

2 xΦ3-
0
0.2

-
0
0.2

7.7

19Detector Emitter±0.4
(8.8)

( 7
.6
5)

7.5
10.2

(6.8)

Pin No.  1    2    3

22R1 2x R0.5

2 x R1

(7.8 )

8

2x R0.5

2xR0.5

1 :Vcc

2 :Vout

3 :GND
　

※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする
 General tolerance unless otherwise noted
 less than 5.0 ±0.2
 5.0 to less than 15.0 ±0.3
 15.0 or over ±0.5
※ （　）内寸法は参考値とする
 （　）value means for reference only

AMP: 292133-3

型名枝番 コネクタメーカー : コネクタ品番 
Model variation Connector manufacturer : Connector P/N

AALF

※3：応答時間の測定回路
      Measuring circuit of Response time 
Object: 90% reflective paper

Sensor 
Surface

280Ω
Vcc=5V
Vout
GND

※1、※2:検出距離/非検出距離
               Detecting /Non-detecting distance

Vout 

Object
No object

1.5V

tPHL tPLH

VOH

VOL

  

Sensor Surface

Object

D
et
ec
tin
g 
D
ist
an
ce

d1min d1max d2

VOH

VOL

O
ut
pu
t V
ol
ta
ge

Detecting Distance

20.03-1C

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

検出範囲が広い
ローコストタイプ
防塵構造なので紙粉等の除去が容易
光変調方式の為、外乱光等のノイズに強い
反射の少ない黒紙、OHPフィルム等の検出可能
Wide detecting distance.
Low Cost.
Easy removing in paper-dust.
Resistant to Ambient Illumination noise.
(Light-modulation type)
Available for detection of dark paper/OHP film.

・
・
・
・

・

・
・
・

KR3630 は、発光側に赤外発光ダイオード、受光側に変調式
フォト IC受光素子を採用した防塵型の反射型フォトセンサ
です。
Model KR3630 consists of an Infrared LED and a Light modulation type 
of Photo IC, and has plastic housing.

複写機・印刷機・プリンタ等の用紙検出
各種自動機の物体通過検出
その他

・
・
・
・
・

・
・

Paper detection in Copying machine, Printer, and Facsimile.
Object passing for Card reader, Auto vending machine.

反
射
型

199



お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KR3630

20.03-1C

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.

・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります

Operating position  X(mm) 

Ambient Temperature Ta (℃)

De
te
ct
in
g 
di
st
an
ce
 d
 (m
m
)

Re
la
tiv
e 
di
st
an
ce

(%
)

 

 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0

Vcc=5V 

50

40

30

20

10

0

Object:
90% Reflective
 paper

Object: 90% Reflective paper

-2-4-6 0 2 4 6

検出距離特性－動作位置1 (代表例) 検出距離特性－動作位置2 (代表例)

検出距離－周囲温度特性 (代表例)

-20 0 20 40 60

Operating position  X(mm) 

De
te
ct
in
g 
di
st
an
ce
 d
 (m
m
)

 

50

40

30

20

10

0

Object:
90% Reflective
 paper

-2-4-6 0 2 4 6

 

※ 黒紙・OHPフィルムの検出距離規格は参考値です。

Detecting Distance by Black paper and OHP film are reference only.　

                       

                         

  

KR865

              

  KR866     

  

KR895      

KR1207

KR3330

KR3320

KR3380

KR3331

  

KR864

      

KR894

   

Model No. Method
Detecting Distance

Non-Detecting

Distance

90％ 

Reflective paper

90％ 

Reflective paper

Black Paper

OD=1.2 OHP ※※

Light-

Modulation

Direct

Current

（Unit：mm）
機種ラインアップ / Series Line-Up

4～32

4～32

7～25

4～17

1～15

1.5～7

2～7

1～7

7～11

2～5.5

5～25

10～20

13～17

2.5～10

2.5～4.5

2.5～5.5

2.5～4

2～4

8～9

3.5～4.5

4～30

8～25

10～20

2～12

2～7

2～6

2～5

1.5～6

7～10

2～5.5

90

75

KR3630 9～25 5～25 4～30 90

60

KR3620 4～18 2.5～10 2～12 45

45

55

30

25

KR3610    1～9 2～4 1.5～6 35

35

30

15

Vcc=5V

Ta=25℃

-X +X

d

0

Vcc=5V

Ta=25℃

-X +X

d

0

非検出距離についてご要望がある場合はお問い合わせください。

Please contact us for non-detection distance requests.　
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KP1430
プリズム フォトセンサ Prism Photo Sensor

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [ Ta=25℃ **]

Dimension(Unit:mm)

SymbolI tem Rating Unit

IF 50

V

IFP 0.3

mA

VR 5

P 75 mW

VCEO 30

SymbolI tem max.typ.min.

上昇

VF

Rise Time

下降 Fall Time

順 電 圧

逆 電 流

光 電 流

応 答 時 間
Response Time

－ 1.51.2

－ 10－
Forward Voltage

0.3 －

－ －24

－ 0.2－
－

－ －

発 光 側
E m i t t e r

受 光 側
D e t e c t o r

発 光 側
E m i t t e r

伝 達 特 性
C o u p l e d

受 光 側
D e t e c t o r

VECO 5

IC 20

コレクタ･エミッタ間電圧

順 電 流

パ ル ス 順 電 流

逆 電 圧

許 容 損 失

エミッタ･コレクタ間電圧

コ レ ク タ 電 流
コ レ ク タ 損 失 PC 75

Topr -20 ～ +75 ℃
Tstg -30 ～ +85 ℃

動 作 温 度

保 存 温 度

Forward Current

Pulse Forward Current

Reverse Voltage

Power Dissipation

Collector-Emitter Voltage

Emitter-Collector Voltage

Collector Current

Collector Power Dissipation

Operating Temperature

Storage Temperature

IR

ICEO

IC

tr

tf

Reverse Current

Dark Current

Light Current

※ 1

※ 2

漏 れ 電 流 Leak Current ILEAK

Condition

VR=5V

VCC=5V, IC=0.5mA, RL=1kΩ

VCE=5V, IF=10mA, d=30mm

VCE=20V, 0 lx

IF=20mA

VCE=5V, IF=10mA － － 50

Unit

V

mA

μＡ
μＡ

μs

μＡ※ 3

A

V

V

mA

mW

KP1430

KE1435 PRISM

VCE(sat)
コレクタ・エミッタ間
飽 和 電 圧

Collector-Emitter
Saturation Voltage

暗 電 流

－ － 0.4 V

27

30mm

EmitterDetector

Pin No.

1
2
3

8

4 10

(6.8)

8.
8

1.
3

2.
2

2-φ6.5

3

1

2

:Common

:Emitter

:Cathode

19.5

3

3

515

1.75 3

AMP:292133-3LFAALF

型名枝番 コネクタメーカー : コネクタ品番 
Model variation Ｃｏｎｎｅｃｔｏｒ manufacturer : Connector P/N

1

1 1

6

1
.3

3

1
.3

3

10

18

8 33
2- 5

※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする 
　 General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0 ±0.2
　　5.0 to less than 15.0 ±0.3
　　15.0 or over ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only

※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする 
　 General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0 ±0.2
　　5.0 to less than 15.0 ±0.3
　　15.0 or over ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only

20.03-1B

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

物体位置検出精度が高い
反射率の低い紙幣、黒紙などの有無検出が可能
センサ・プリズム間ギャップを任意に設定可能　
2連分離型センサとしても使用可能
High resolution to object position.
Available for detection of bill/dark paper.
Distance between sensor and prism can be set.
For application of dual beam sensor.

・
・
・
・

・
・

KP1430 は ､赤外発光ダイオードと高感度フォトトランジス
タを組み合わせたプリズム対応反射型フォトセンサです ｡ 

Model KP1430 is a prism type photo sensor consisted of an Infrared LED 
and a Photo transistor.

紙幣、コピー用紙等の有無、エッジ検出
物体の位置検出

・
・
・
・

・

・

Paper absence and Paper edge detection on Bill, Copying machine, 
Printer, and Facsimile.
Object position detection.

※１パルス幅　tw ≦ 100μs　Duty 比 =0.01
※２センサ - プリズム間　d=30mm　
※ 3反射物無し　暗黒中
※ 1. Pulse width tw ≦ 100μs 

Duty ratio=0.01
※ 2. KP1430-Prism d=30mm
※ 3. No prism, No object, in dark
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KP1430

20.03-1B

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.

・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります

1 10 100

100 

10 

1 

0.1

漏れ電流ー順電流特性(代表例)

10 

12

8 

6 

4

2

0

 

 
 

VCE =5V  

Le
ak
 C
ur
re
nt
　
I ＬＥ
Ａ
Ｋ
（
μ
A
）

100 

  80 

  60 

  40 

  20 

     0

 
 

0.01 　 0.1 101

100 

10 

1 

0.1

ts

td

IN 

OUT 

IN 
Vcc

OUT
IF

RL
td

tr
ts

90%
10%

tf

20  

16

14

 

12  

8

6

 

4

2

 

18

10

 

0

VCE= 5V 
d=30mm 
Ta=25℃ 

100 

50 

0

X Y

 
（Beam 
　 Axis） 0
－ +

VCE= 5V 
IF = 10mA 
Ta=25℃ 

VCE=5V 
IF =10mA 
Ta=25℃ 

Object 

tf tr

-4 -2 0 2 4-4 -2 0 2 4 -10 -4-6-8 -2 2 4 6 8 100

VCE=5V
IF =10mA

60

50

40

30

20

10

0

120

100

80

60

40

20

0

0 10 20 30 40 50

-20 0 20 40 60 8075 100-20 0 20 40 60 8075 100 0 10 20 30 40 50

In Dark

VCC=5V 
IC=0.3mA 
Ta= 2 5℃ 
d=30mm

d

VCE =5V 
Ta = 2 5℃ 

ｄ

30mm
Object 

30mm

（Beam Axis） 

－
0
+ 0

－ +

30mm

順電流低減曲線

Fo
rw
ar
d 
C
ur
re
nt
　
I F
（
m
A
）

Ambient Temperature　T a（℃）

コレクタ損失低減曲線

C
ol
le
ct
or
 P
ow
er
 D
is
si
pa
tio
n 
P
c 
(m
W
）

Ambient Temperature　T a（℃） Forward Current　I F（mA）

Forward Current　I F（mA）

Li
gh
t C
ur
re
nt
　
I C
（
m
A
）

光電流ー順電流特性(代表例)

応答時間ー負荷抵抗特性(代表例)

R
es
po
ns
e 
Ti
m
e　
（
μ
s）

Load Resistance　R L（kΩ）

R
el
at
iv
e 
Li
gh
t C
ur
re
nt
　
I C
（
%
）

Distance between 
Emitter and Detector  d（mm）

距離特性(代表例)

検出位置特性(代表例)
 

Detecting Position　d1（mm）

R
el
at
iv
e 
Li
gh
t C
ur
re
nt
　
I C
（
%
）

R
el
at
iv
e 
Li
gh
t C
ur
re
nt
　
I C
（
%
）

Detecting Position　Y（mm）

平行移動特性(代表例)

Ta=25℃
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KP1650/1651
プリズム フォトセンサ Prism Photo Sensor

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [ Ta=25℃ **]

Dimension(Unit:mm)

SymbolI tem Rating Unit

IF 50

V

IFP 0.5

mA

VR 5

P 75 mW

VCEO 30

SymbolI tem max.typ.min.

上昇

VF

Rise Time

下降 Fall Time

順 電 圧

逆 電 流

光 電 流

応 答 時 間
Response Time

－ 1.51.3

－ 10－
Forward Voltage

0.3 －2.0

－ －22

－ 0.2－

－ －22

発 光 側
E m i t t e r

受 光 側
D e t e c t o r

発 光 側
E m i t t e r

伝 達 特 性
C o u p l e d

受 光 側
D e t e c t o r

VECO 5

IC 20

コレクタ･エミッタ間電圧

順 電 流

パ ル ス 順 電 流

逆 電 圧

許 容 損 失

エミッタ･コレクタ間電圧

コ レ ク タ 電 流
コ レ ク タ 損 失 PC 75

Topr -20 ～ +75 ℃
Tstg -30 ～ +80 ℃

動 作 温 度

保 存 温 度

Forward Current

Pulse Forward Current

Reverse Voltage

Power Dissipation

Collector-Emitter Voltage

Emitter-Collector Voltage

Collector Current

Collector Power Dissipation

Operating Temperature

Storage Temperature

IR

ICEO

IC

tr

tf

Reverse Current

Dark Current

Light Current

※ 1

※ 2

漏 れ 電 流 Leak Current ILEAK

Condition

VR=5V

VCC=5V, IC=0.5mA, RL=1kΩ

VCE=5V, IF=20mA, d=20mm

VCE=20V, 0 lx

IF=20mA

VCE=5V, IF=20mA － － 25

Unit

V

mA

μＡ
μＡ

μs

μＡ※ 3

KP1650

KE1655 PRISM

A

V

V

mA

mW

VCE(sat)
コレクタ・エミッタ間
飽 和 電 圧

Collector-Emitter
Saturation Voltage － － 0.4 V

暗 電 流

123

5.
2

2.
1

(2
.3
)

1.
6

2×φ4.1

R0.3

R0.3

R0.2

R0.2

4

4

3

1

2

:Collector

:Emitter

:Anode

:Cathode

2.5
3.4 8

(1.1)

10.5

(7.5)

19.1

+0
-0.2

+0 -0
.2

5.
2

1.
6+
0 -0
.2

9.
2

2×φ4.1

2.5

6.55

3.4 8
14.8

9.
2

7.
2

2.
1

10.5

±0.1

JST:S4B-ZR
JST:B4B-ZR

AALF

型名枝番型名 コネクタメーカー : コネクタ品番 
Model variationModel No. Ｃｏｎｎｅｃｔｏｒ manufacturer : Connector P/N

KP1650
KP1651

EmitterDetector

(3
.1
)

4
3
2
1

KP1651
の場合は
こちら

※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする 
　 General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0 ±0.2
　　5.0 to less than 15.0 ±0.3
　　15.0 or over ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only

※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする 
　 General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0 ±0.2
　　5.0 to less than 15.0 ±0.3
　　15.0 or over ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only

20mm

20.03-1B

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

物体位置検出精度が高い
反射率の低い紙幣、黒紙などの有無検出が可能
センサ・プリズム間ギャップを任意に設定可能　
2連分離型センサとしても使用可能
High resolution to object position.
Available for detection of bill/dark paper.
Distance between sensor and prism can be set.
For application of dual beam sensor.

・
・
・
・

・
・

KP1650/1651 は ､赤外発光ダイオードと高感度フォトトラン
ジスタを組み合わせたプリズム対応反射型フォトセンサで
す ｡ 
Model KP1650/1651 are a prism type photo sensor consisted of an 
Infrared LED and a Photo transistor.

紙幣、コピー用紙等の有無、エッジ検出
物体の位置検出

・
・
・
・

・

・

Paper absence and Paper edge detection on Bill, Copying machine, 
Printer, and Facsimile.
Object position detection.

 ※ 1. パルス幅　tw ≦ 100μs　Duty 比 =0.01
 ※ 2. センサ - プリズム間　d=20mm　
 ※ 3. 反射物無し　暗黒中
※ 1. Pulse width tw ≦ 100μs 

Duty ratio=0.01
※ 2. KP1650(1651)-Prism d=20mm
※ 3. No prism, No object, in dark
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KP1650/1651

20.03-1B

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.

・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります
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KP1660
プリズム フォトセンサ Prism Photo Sensor

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [ Ta=25℃ **]

Dimension(Unit:mm)

SymbolI tem Rating Unit
IF 50

IFP 0.3

VR 5

P 75

VCEO 30

SymbolI tem max. UnitCondition typ.min.

V

上昇

VF

Rise Time

下降 Fall Time

順 電 圧

逆 電 流

光 電 流

応 答 時 間
Response Time

－ 1.51.2

－ 10－
Forward Voltage

0.3 －－

－ －24

－ 0.2－

－ －27

VR=5V

VCC=5V, IC=0.5mA, RL=1kΩ

VCE=5V, IF=10mA, d=5mm

VCE=20V, 0 lx

IF=20mA

発 光 側
E m i t t e r

受 光 側
D e t e c t o r

発 光 側
E m i t t e r

伝 達 特 性
C o u p l e d

受 光 側
D e t e c t o r

VECO 5

Ic 20

コレクタ･エミッタ間電圧

順 電 流

パ ル ス 順 電 流

逆 電 圧

許 容 損 失

エミッタ･コレクタ間電圧

コ レ ク タ 電 流

コ レ ク タ 損 失 Pc 75

Topr -10 ～ +60

Tstg -10 ～ +60

動 作 温 度

保 存 温 度

Forward Current

Pulse Forward Current

Reverse Voltage

Power Dissipation

Collector-Emitter Voltage

Emitter-Collector Voltage

Collector Current

Collector Power Dissipation

Operating Temperature

Storage Temperature

IR

ICEO

IC

tr

tf

mA

μＡ
μＡ

μs

Reverse Current

Dark Current

Light Current

※ 1

※ 2

漏 れ 電 流 Leak Current ILEAK VCE=5V, IF=10mA － － 50 μＡ※ 3

KP1660

KE1655 PRISM

V

mA

mW

℃

℃

A

V

V

mA

mW

暗 電 流

VCE(sat)
コレクタ・エミッタ間
飽 和 電 圧

Collector-Emitter
Saturation Voltage － － 0.4 V

5mm

4

3

1

2 :Collector

:Emitter

:Anode

:Cathode

DetectorEmitter 2 2 7 2

8.
6

0.
8

0.
8

14.1
3.5 8

(18.8)

2.
6
-0
.10

4.
4

φ4 - 0.1
0

5.
5
-0
.10

2

R 0.3
2×

4 3 122
0.
5

8.3

30
°

(7.5)

JST: B4B-ZRAALF

型名枝番 コネクタメーカー : コネクタ品番 
Model variation Ｃｏｎｎｅｃｔｏｒ manufacturer : Connector P/N

※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする 
　 General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0 ±0.2
　　5.0 to less than 15.0 ±0.3
　　15.0 or over ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only

※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする 
　 General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0 ±0.2
　　5.0 to less than 15.0 ±0.3
　　15.0 or over ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only

R0.3
R0.2

5.
2

1.
6+
0 -0
.2

2×φ4.1

2.5

6.55

3.4 8
14.8

9.
2

7.
2

2.
1

10.5

±0.1

20.03-1B

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

物体位置検出精度が高い
反射率の低い紙幣、黒紙などの有無検出が可能
センサ・プリズム間ギャップを任意に設定可能　
2連分離型センサとしても使用可能
High resolution to object position.
Available for detection of bill/dark paper.
Distance between sensor and prism can be set.
For application of dual beam sensor.

・
・
・
・

・
・

KP1660 は ､赤外発光ダイオードと高感度フォトトランジス
タを組み合わせたプリズム対応反射型フォトセンサです ｡ 

Model KP1660 is a prism type photo sensor consisted of an Infrared LED 
and a Photo transistor.

紙幣、コピー用紙等の有無、エッジ検出
物体の位置検出

・
・
・
・

・

・

Paper absence and Paper edge detection on Bill, Copying machine, 
Printer, and Facsimile.
Object position detection.

※１パルス幅　tw≦ 100μs　Duty 比 =0.01
※２センサ - プリズム間　d=5mm　
※ 3反射物無し　暗黒中
※１. Pulse width tw ≦ 100μs 

Duty ratio=0.01
※２. KP1660-Prism d=5mm
※ 3. No prism, No object, in dark

プ
リ
ズ
ム
タ
イ
プ

205



お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KP1660
定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.

・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります
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KP1662/1663
プリズム フォトセンサ Prism Photo Sensor

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [ Ta=25℃ **]

Dimension(Unit:mm) KP1662/1663

KE1655 PRISM

SymbolI tem Rating Unit

IF 50

IFP 0.3

VR 5

P 75

VCEO 30

SymbolI tem max. UnitCondition typ.min.

V

上昇

VF

Rise Time

下降 Fall Time

順 電 圧
逆 電 流

光 電 流

応 答 時 間

－ 1.51.3

－ 10－
Forward Voltage

0.3 －－

－ －24

－ 0.1－

－ －25

VR=5V

VCC=5V, IC=0.3mA, RL=1kΩ

VCE=5V, IF=20mA, d=30mm

VCE=10V, 0 lx

IF=20mA

発光側
E m i t t e r

受光側
Detector

発 光 側
E m i t t e r

伝達特性
C o u p l e d

受 光 側
D e t e c t o r

VECO 5

Ic 20

コレクタ･エミッタ間電圧

順 電 流
パ ル ス 順 電 流
逆 電 圧
許 容 損 失

エミッタ･コレクタ間電圧

コ レ ク タ 電 流
コ レ ク タ 損 失 Pc 75

Topr -20 ～ +75

Tstg -30 ～ +80

動 作 温 度
保 存 温 度

Forward Current

Pulse Forward Current

Reverse Voltage

Power Dissipation

Collector-Emitter Voltage

Emitter-Collector Voltage

Collector Current

Collector Power Dissipation

Operating Temperature

Storage Temperature

IR

ICEO

IC

tr

tf

mA

μA

μA

μs

Reverse Current

Dark Current

Light Current

※ 1

※ 2

漏 れ 電 流 Leak Current ILEAK VCE=5V, IF=20mA － － 25 μA※ 3

V

mA

mW

℃

℃

A

V

V

mA

mW

暗 電 流

VCE(sat)
コレクタ・エミッタ間
飽 和 電 圧

Collector-Emitter
Saturation Voltage

Response Time

－ － 0.4 V
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 )
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 9.5 
 8 ±0.1 

 1.9  1.9 

 2×Φ4 
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0
0.1  

Emitter Detector

 2×R0.3 

③②①

 4.4  2.6 
 
 

 1.48  

 9
 

 0
.4

5 
 0

.4
5 

JST: B3B-ZR-STKP1662
JST: S3B-ZR-STKP1663

型名 コネクタメーカー : コネクタ品番 
Model Ｃｏｎｎｅｃｔｏｒ manufacturer : Connector P/N

※指示無き寸法公差は下記の通りとする 
　General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0 ±0.2
　　5.0 to less than 15.0 ±0.3
　　15.0 or over ±0.5
※(   )内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only

※指示無き寸法公差は下記の通りとする 
　General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0 ±0.2
　　5.0 to less than 15.0 ±0.3
　　15.0 or over ±0.5
※(   )内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only

9.5

1.9 1.9

8 ±0.1

13.2

7.
8

(3
.7

)

4  - 0
0.1

2×0.3

9
0.

45
0.

45

2.6 4.4 (3.1)

1.48

DetectorEmitter

 2×Φ

①②③

1：Emitter

2：Vcc

3：Cathode

KP1662-AALF KP1663-AALF

3：Emitter

2：Vcc

1：Cathode

R0.3
R0.2

5.
2

1.
6+
0 -0
.2

2×φ4.1

2.5

6.55

3.4 8
14.8

9.
2

7.
2

2.
1

10.5

±0.1

30mm

20.03-1B

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

スナップ構造で取付が容易
物体位置検出精度が高い
反射率の低い紙幣、黒紙などの有無検出が可能
センサ・プリズム間ギャップを任意に設定可能
2連分離型センサとしても使用可能
Easy to install by snap in.
High resolution to object position.
Available for detection of bill/dark paper.
Distance between sensor and prism can be set.
For application of dual beam sensor.

・
・
・
・
・

・
・

KP1662/1663 は ､赤外発光ダイオードと高感度フォトトラ
ンジスタを組み合わせたプリズム対応反射型フォトセンサ
です ｡ 
Model KP1662/1663 are prism type photo sensor and consist of an 
Infrared LED and a Photo transistor.

紙幣、コピー用紙等の有無、エッジ検出
物体の位置検出

・
・
・
・
・

・

・

Paper absence and Paper edge detection on Bill, Copying machine, 
Printer, and Facsimile.
Object position detection.

※１パルス幅　tw ≦ 100μs　Duty 比 =0.01
※２センサ - プリズム間　d=30mm　
※ 3反射物無し　暗黒中

※１. Pulse width tw ≦ 100μs 
Duty ratio=0.01

※２. KP1662(1663)-Prism d=30mm
※ 3. No prism, No object, in dark
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KP1662/1663
定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.

・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります
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KP1850
プリズム フォトセンサ Prism Photo Sensor

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [Vcc=5V,Ta=25℃ **]

※1

Dimension(Unit:mm) KP1850

KE1855PRISM

SymbolI tem Rating Unit
電 源 電 圧 Supply Voltage VCC 7 V

出 　 　 力 　 　 電 　 　 流 Output Current IO 16 mA

動 作 温 度 Operating Temperature Topr -10 ～ +60 ℃

保 存 温 度 Storage Temperature Tstg -20 ～ +80 ℃

SymbolI tem max.Condition typ.min.

動 作 電 源 電 圧

消 費 電 流

ローレベル出力電圧

応 答 時 間

Supply Voltage

Current Consumption

Low Level Output Voltage

ICC

VOL

tPHL

tPLH

VCC

Response Time

4.75 5.255.0

－ 0.4－
－－

－ 1

－ 15－平滑値、RL=∞

－ 1

－
－

Object existing入光時、IOL=16mA  

検 出 距 離 Detecting Distance d 100 －－VCC=5V

"Low" → "High" 伝搬時間

"High" → "Low" 伝搬時間

VCCx0.9

※2

 

Unit

V

mA

lx

ms

mm

V

V

－2000 －CIE 標準 A 光源外 乱 光 許 容 照 度 Ambient Illumination －

ハイレベル出力電圧 High-Level Output Voltage VOH No object遮光時 

CIE STD. A light source

Average 

－

JST: B3B-ZR-STAALF

型名枝番 コネクタメーカー : コネクタ品番 
Model variation Ｃｏｎｎｅｃｔｏｒ manufacturer : Connector P/N

25
28.6

13
.6

29

21

1.35 1.35
4.

6
1.

5
1.

2
1.

0

1

10
3

11

10

35
21

28.7

Φ3.1(Hole) 5.8

2.3

Φ3

12
.6

5.
3

Φ3 -0.2
0

1.
5

1.
5

5.
3

 14.6 

 7.2  14.8 

Prism center

21.8

EmitterDetector

LED1 PIC1

C1

③ :Vcc
③ ①②

② :Vout

① :GND

-0.2
0

※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする 
　 General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0 ±0.2
　　5.0 to less than 15.0 ±0.3
　　15.0 or over ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only

※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする 
　 General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0 ±0.2
　　5.0 to less than 15.0 ±0.3
　　15.0 or over ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only

280Ω
Vcc=5V

Vout
GND

※2：応答時間の測定回路
      Measuring circuit of Response time

※1：検出距離
      Detecting distance

Object ： 90％reflective paper

Sensor
Surface

d mm

Vout 

Object

No object

1.5V

tPHL tPLH

VOH

VOL

20.03-1A

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

広範囲の物体検出が可能
防塵構造なので紙粉等の除去が容易
反射の少ない紙幣、黒紙、トレーシング紙等の検出可能
光変調方式の為、外乱光等のノイズに強い
Wide area detection
Easy removing in paper-dust
Available for detection of Bill, Dark paper, tracing paper
Resistant to Ambient Illumination noise.
(Light-modulation type)

・
・
・
・

・
・

KP1850 は、発光側に赤外発光ダイオード、受光側に変調式
フォト IC を採用した防塵型のプリズム対応反射型フォト
センサです ｡ 
Model KP1850 is a prism type photo sensor consisted of an Infrared LED 
and a Light modulation type of Photo IC, and has one piece seamless 
plastic housing.

・
・
・
・

・
・

Paper detection in Copying machine, Printer and Printing press
Object passing for Card reader and Auto machine

複写機・印刷機・プリンタ等の用紙検出
各種自動機の物体通過検出

プ
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KP1850

20.03-1A

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.

・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります

OUTPUT
“L”

OUTPUT
“H”

検出位置特性１（代表例） 

Detecting Distance　d2（mm）
0 21 43 65 87 109

VCC=5V
Ta=25℃
d1=100mm

d1

d2

Object

OUTPUT
“L”

OUTPUT
“H”

検出位置特性2（代表例） 

Detecting Distance　d2（mm）
0 21 43 65 87 109

VCC=5V
Ta=25℃
d1=100mm

d1

d2

Object

平行位置特性2（代表例） 

d1

d2

0
+

-

OUTPUT
“L”

OUTPUT
“H”

Detecting Distance　d2（mm）
10-10 -6-8 -2-4 20 64 8

VCC=5V
Ta=25℃
d1=100mm

平行位置特性１（代表例） 

d1

d2 0
- +

OUTPUT
“L”

OUTPUT
“H”

Detecting Distance　d2（mm）
10-10 -6-8 -2-4 20 64 8

VCC=5V
Ta=25℃
d1=100mm
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KP3250
プリズム フォトセンサ Prism Photo Sensor

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [ Ta=25℃ **]

Dimension(Unit:mm)

SymbolI tem Rating Unit

IF 50

IFP 0.3

VR 5

P 75

VCEO 30

SymbolI tem max. UnitCondition typ.min.

V

上昇

VF

Rise Time

下降 Fall Time

順 電 圧

逆 電 流

光 電 流

応 答 時 間
Response Time

－ 1.61.35

－ 100－
Forward Voltage

0.15 －－

－ －24

－ 0.2－

－ －27

VR=5V

VCC=5V, IC=0.5mA, RL=1kΩ

VCE=5V, IF=10mA, d=30mm

VCE=20V, 0 lx

IF=20mA

発 光 側
E m i t t e r

受 光 側
D e t e c t o r

発 光 側
E m i t t e r

伝 達 特 性
C o u p l e d

受 光 側
D e t e c t o r

VECO 5

Ic 20

コレクタ･エミッタ間電圧

順 電 流

パ ル ス 順 電 流

逆 電 圧

許 容 損 失

エミッタ･コレクタ間電圧

コ レ ク タ 電 流

コ レ ク タ 損 失 Pc 75

Topr -20 ～ +75

Tstg -30 ～ +80

動 作 温 度

保 存 温 度

Forward Current

Pulse Forward Current

Reverse Voltage

Power Dissipation

Collector-Emitter Voltage

Emitter-Collector Voltage

Collector Current

Collector Power Dissipation

Operating Temperature

Storage Temperature

IR

ICEO

IC

tr

tf

mA

μＡ
μＡ

μs

Reverse Current

Dark Current

Light Current

※ 1

※ 2

漏 れ 電 流 Leak Current ILEAK VCE=5V, IF=10mA － － 50 μＡ※ 3

KP3250

KE3255 PRISM

V

mA

mW

℃

℃

A

V

V

mA

mW

暗 電 流

VCE(sat)
コレクタ・エミッタ間
飽 和 電 圧

Collector-Emitter
Saturation Voltage － 0.4－ V

30mm

4

3

1

2

4 3 12

:Collector

:Emitter

:Anode

:Cathode

Emitter Detector

1.
6
-0
.10

5

φ4 - 0.1
0

R 0.3

2.
6

0.
5

8.3
(7.5)

8.
6

14.1
3.5 8

(18.8)

2×

1
5

3.5 8
15

8.
6

8.5
2.5

2.52×φ4±0.1

10

0.
2
1.
8

0.
2

JST:B4B-ZR-ST-GU AALF

型名枝番 コネクタメーカー : コネクタ品番 
Model variation Ｃｏｎｎｅｃｔｏｒ manufacturer : Connector P/N

※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする 
　 General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0 ±0.2
　　5.0 to less than 15.0 ±0.3
　　15.0 or over ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only

※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする 
　 General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0 ±0.2
　　5.0 to less than 15.0 ±0.3
　　15.0 or over ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only

物体位置検出精度が高い
反射率の低い紙幣、黒紙などの有無検出が可能
センサ・プリズム間ギャップを任意に設定可能　
2連分離型センサとしても使用可能
High resolution to object position.
Available for detection of bill/dark paper.
Distance between sensor and prism can be set.
For application of dual beam sensor.

・
・
・
・

・
・

KP3250 は ､赤外発光ダイオードと高感度フォトトランジス
タを組み合わせたプリズム対応反射型フォトセンサです ｡ 
Model KP3250 is a prism type photo sensor consisted of an Infrared LED 
and a Photo transistor.

紙幣、コピー用紙等の有無、エッジ検出
物体の位置検出

・
・
・
・

・

・

Paper absence and Paper edge detection on Bill, Copying machine, 
Printer, and Facsimile.
Object position detection.

※１パルス幅　tw ≦ 100μs　Duty 比 =0.01
※２センサ - プリズム間　d=30mm　
※ 3反射物無し　暗黒中
※１. Pulse width tw ≦ 100μs  Duty ratio=0.01
※２. KP3250-Prism d=30mm
※ 3. No prism, No object, in dark

20.03-1B

** : Ta=25℃ unless otherwise noted
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KP3250
定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.

・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります

1 10 100

100 

10 

1 

0.1

漏れ電流ー順電流特性(代表例)

10 

12

8 

6 

4

2

0
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I Ｌ
Ｅ
Ａ
Ｋ
（
μ
A）
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     0

 
 

0.01 　 0.1 101
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10 

1 

0.1
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td

IN 

OUT 

IN 
Vcc

OUT
I F RL

t d

t r
t s

90%
10%

t f

4.0  

3.0
 

 

 

1.0
 

2.0

 

0

VCE = 5V 
d=30mm 
Ta=25℃ 

100 

50 

0

X Y

 
（Beam Axis） 

0
- +

VCE = 5V 
I F =10mA 
T a=25℃ 

VCE = 5V 
I F =10mA 
T a=25℃ 

Object 

tf tr

-4 -2 0 2 4-4 -2 0 2 4 -10 -4-6-8 -2 2 4 6 8 100

VCE=5V
IF =10mA

60

50

40
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20

10

0

120

100

80

60

40

20

0

0 10 20 30 40 50

-20 0 20 40 60 8075 100-20 0 20 40 60 8075 100 0 10 20 30 40 50

VCC =5V 
I C=0.3mA 
Ta = 2 5℃ 
d=30mm

d

I F =10mA
V CE =5V 

Ta = 2 5℃
ｄ

30mm 30mm
Object 

（Beam Axis） 
-
0
+ 0- +

30mm

順電流低減曲線

Fo
rw
ar
d 
Cu
rre
nt
　
I F
（
m
A）

Ambient Temperature　T a（℃）

コレクタ損失低減曲線

Co
lle
ct
or
 P
ow
er
 D
iss
ip
at
io
n 
P Ｃ
 (m
W
）

Ambient Temperature　T a（℃） Forward Current　I F（mA）

Forward Current　I F（mA）

Li
gh
t C
ur
re
nt
　
I C
（
m
A）

光電流ー順電流特性(代表例)

応答時間ー負荷抵抗特性(代表例)

Re
sp
on
se
 T
im
e　
（
μ
s ）

Load Resistance　R L（kΩ）

Re
la
tiv
e 
Li
gh
t C
ur
re
nt
　
I C
（
%
）

Distance between 
Emitter and Detector  d（mm）

距離特性(代表例)

検出位置特性(代表例)
 

Detecting Position　d1（mm）

Re
la
tiv
e 
Li
gh
t C
ur
re
nt
　
I C
（
%
）

Re
la
tiv
e 
Li
gh
t C
ur
re
nt
　
I C
（
%
）

Detecting Position　Y（mm）

平行移動特性(代表例)

Ta=25℃

VCE=5V
Ta=25℃
No prism,
No object 
in Dark

20.03-1B
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KA1335/1336/1345/1346
アクチュエータタイプ フォトセンサ Photo Interrupter - Actuator type

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [ Vcc=5V,Ta=25℃ **]

20.03-1B

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

アクチュエータータイプ
スナップインタイプ
その他、カスタムレバーにも対応可能
Actuator type - Lever bearing type: O figure
Snap-in installation
Other Custom designed lever is available.

・
・
・

・
・

KA1335/1336/1345/1346 は、発光側に赤外発光ダイオード、
受光側にフォト IC 出力を組み合わせたアクチュエーター
タイプの透過型フォトセンサです。
Model KA1335/1336/1345/1346 are Photo Interrupter with actuator and 
consist of an Infrared LED and a Photo IC(Digital).

紙幣、紙の通過検出
各種自動機の物体通過検出

・
・
・

・

・

Passing detection of Bill or Papers in Banking machine and Ticket 
vending machine.
Object passing in Auto vender and Ticket vending machine.

< ご使用上の注意 >
センサ近くの Vcc-GND 間に 0.01μF 以上のバイパスコンデンサを
付けて使用されることを推奨致します。
<Operation Notice>
We recommend to use with 0.01μF of bypass capacitor between Vcc and 
GND and nearby of sensor.

Dimension(Unit:mm)

Condi t ion

入光時   at Beam detecting

Model
KA1335
KA1345
KA1336
KA1346

Mode

High

Low 入光時   at Beam detecting

KA1335/1336/1345/1346

SymbolI tem Rating Unit
電 源 電 圧 Supply Voltage VCC 6 V

ロ ー レ ベ ル 出 力 電 流 Low-Level Output Current IOL 50 mA

出 力 電 圧 Output Voltage VO 28 V

動 作 温 度 Operating Temperature Topr -20 ～ +75 ℃

保 存 温 度 Storage Temperature Tstg -40 ～ +80 ℃

SymbolI tem max. UnitCondition typ.min.

動 作 電 源 電 圧

ロ ー レ ベ ル 供 給 電 流

ハ イ レ ベ ル 供 給 電 流

ロ ー レ ベ ル 出 力 電 圧

ハ イ レ ベ ル 出 力 電 圧

Supply Voltage

Low-Level Supply 
Current

High-Level Supply 
Current

Low-Level Output 
Voltage

High-Level Output 
Voltage

ICCL

ICCH

VOL

VOH

VCC 4.5 5.55.0

－ 25－

－ 25－

－ 0.4－

V

mA

mA

V

V
VCCx0.9 －－

－ 25－
レバー遮光時

レバー遮光時、IOL=16mA

入光時、RL=47kΩ

レバー遮光時

入光時
入光時

入光時、IOL=16mA

レバー遮光時、RL=47kΩ

－ 25－

－ 0.4－

Shutter in

Shutter in

Shutter in

w/o Shutter

w/o Shutter

w/o Shutter

w/o Shutter

Shutter in VCCx0.9 －－

KA1335/1345

KA1336/1346

KA1335/1345

KA1336/1346

KA1335/1345

KA1336/1346

KA1335/1345

KA1336/1346

－

(29.5)

動作位置
Operating angle
8°±5°

(21)

動作位置
Operating angle
19°±5°

AALF-01 lever type
AALF-01 レバー AALF-02 レバー

AALF-02 lever type

※レバー形状は 2 種類からお選びいただけます。
※ 2 types of lever are available as standard.

(1
3)

9
6

1.
1±
0.
15

9.
5

4.5
5 3.5

14

7

(21)

4

11

10
(6)

3

2

1

3
11
.5

391

19.5±0.3

LED Mark

3
2
1

：Vcc

：GNDPIC1

：Vout
LED1

R1
1

3

2

14
7

(6) 19.5±0.3

LED Mark

9
6

4
10

(13)

11
1.1
±
0.15

9.5
3

11.5

4.5
53.5

3 9 1

(21)

※ L type - Connector ： 上面図で左側コネクタタイプ
    ‘L type - Connector’ means the connection on left side 
     of sensor from top view

JST:B3B-PH-KAALF

型名枝番 コネクタメーカー : コネクタ品番 
Model variation Ｃｏｎｎｅｃｔｏｒ manufacturer : Connector P/N

<KA1335/1336>

<KA1345/1346>

※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする 
　 General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0 ±0.2
　　5.0 to less than 15.0 ±0.3
　　15.0 or over ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only

※R type - Connector ： 上面図で右側コネクタタイプ
   ’R type - Connector’ means the connection on right side
    of sensor from top view
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KA1335/1336/1345/1346

20.03-1B

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.

・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります

ローレベル出力電流低減曲線
ローレベル出力電圧ー
ローレベル出力電流特性（代表例）

-20 0

60

50

40

30

20

10

  0

Lo
w
-le
ve
l O
ut
pu
t C
ur
re
nt
　
IO
L 　
（
m
A）

Ambient Temperature　T a（℃）

1

0.5

0.2

0.1

0.05

0.02

0.01

Lo
w
-le
ve
l O
ut
pu
t V
ol
ta
ge
　
V O
L（
V）

Low-level Output Current　IOL （mA）
1 3 5 10 30 50 10075

VCC=5V
Ta=25℃

804020 60 100

取付板
Plate

［取付穴寸法1］ Method 1 ［取付穴寸法2］ Method 2

挿入
Insert

8±0.1
8±0.1

(3)2.5 2.5

12
+0
.2 0

12
+0
.2 0

5 (3
.5
)

3.
5

・取付板のプレス側から取付けを推奨します。
・We recommend to mount the sensor from 
 pressed surface of plate.

・実際に取り付けてガタツキ度合いをご確認され
 取り付け方法を決定下さい。
・The actual tolerance should be confirmed 
 after setting of sensor製品取付方法

t=1±0.05 mmHow to install

推奨取付穴寸法図
Recommended installation to mounting holes

ConditionI tem

レバー動作トルク Lever Operation Torque

レバー耐久性 Lever Operation Frequency

レバー回転中心より8mmの位置にて垂直に力を加える。
Power is vertically added from the shaft to the lever by 8mm.

Unitmin. typ. max.

times106 － －

機械的特性 Mechanical Characteristics [ Ta=25℃**]

3 － 12 mN cm・

レバーを静止位置と動作位置の間を往復させる繰り返し動作。
Repeated operation of reciprocating the lever between the stationary position and
the operating position.
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KA1354
アクチュエータタイプ フォトセンサ Photo Interrupter - Actuator type

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [ Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [ Ta=25℃ **]

20.03-1C

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

アクチュエータータイプ
ハーネス付きの小型パッケージ
スナップインタイプ
その他、カスタムレバーも対応可能
抜け防止強ロック機構付きコネクタ採用

・
・
・
・
・

・
・

KA1354 は、発光側に赤外発光ダイオード、受光側にフォト
トランジスタを採用したアクチュエータータイプの透過型
フォトセンサです。

紙幣、紙の通過検出
各種自動機の物体通過検出

・
・
・
・
・

・

・

Model KA1354 is Photo Interrupter with actuator and consist of an 
Infrared LED and a Photo transistor.

Actuator type - Lever bearing type : O figure
Compact package with wires & connector.
Snap-in installation
Other Custom designed lever is available.
with secure locking structure connector.

Passing detection of Bill or Papers in Banking machine and Ticket 
vending machine.
Object passing in Auto vender and Ticket vending machine.

※ 1．パルス幅　tw ≦ 100μs　Duty 比 =0.01

※ 1．Pulse width tw ≦ 100μs　 Duty ratio=0.01

Dimension(Unit:mm) KA1354

SymbolI tem Rating Unit

IF 50

IFP 1

VR 5 V

P 75 mW

VCEO 30 V

発 光 側
E m i t t e r

受 光 側
D e t e c t o r

VECO 5 V

IC 20 mA

コレクタ･エミッタ間電圧

順 電 流

パ ル ス 順 電 流

逆 電 圧

許 容 損 失

エミッタ･コレクタ間電圧

コ レ ク タ 電 流

コ レ ク タ 損 失 PC 75 mW

Topr -20 ～ +75 ℃

Tstg -30 ～ +80 ℃

動 作 温 度

保 存 温 度

Forward Current

Pulse Forward Current

Reverse Voltage

Power Dissipation

Collector-Emitter Voltage

Emitter-Collector Voltage

Collector Current

Collector Power Dissipation

Operating Temperature

Storage Temperature

※ 1

mA

A

SymbolI tem max. Unittyp.min.

暗 電 流

順 電 圧

逆 電 流

光 電 流

Forward Voltage発 光 側
E m i t t e r

伝 達 特 性
C o u p l e d

受 光 側
D e t e c t o r

Reverse Current

Dark Current

Light Current

コレクタ・エミッタ 
間 飽 和 電 圧

Collector-Emitter
Saturation Voltage

VF －
－

0.3

－
IR

ICEO

IC

－

Condition

VR=3V

VCE=5V, IF=20mA

VCE=20V, 0 lx

IF=20mA

IF=20mA, IC=0.15mAVCE(sat)

1.2

－

－
－

－

V1.5

10

－
0.1

0.4 V

mA

μＡ
μＡ

AALF-01 lever type
AALF-01 レバー AALF-02 レバー

AALF-02 lever type

※レバー形状は 2 種類からお選びいただけます。
※ 2 types of lever are available as standard.

※ リード線  Wire： UL1061AWG#26

LED Mark

97 ±10

(70)

(12)
45
12

(16)
2 12

2

8
4 3.5

3

1
2
3

2

2 ：Collector

1 ：Anode

3 ：Common

10
(1
7.
4)

(1
9)14

1.
5

1.
5

±
0.
15

0.
7

±
0.
15

0.
7

±
0.
3

21

動作位置
Operating angle
12°±5°

JST: SMR-03VAALF

型名枝番 コネクタメーカー : コネクタ品番 
Model variation Connector manufacturer : Connector P/N

※指示無き寸法公差は下記の通りとする
　General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0  ±0.2
　　5.0 to less than 15.0 ±0.3
　　15.0 or over  ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only

(1
7.
4)

動作位置
Operating angle
12°±5°

動作位置
Oparating angle
12°±5°
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KA1354
定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.

・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります

20.03-1C

-20 0 1 3 1004020 60

・取付板のプレス側から取付けを推奨します。
・We recommend to mount the sensor from 
 pressed surface of plate.

・実際に取り付けてガタツキ度合いをご確認され
 取り付け方法を決定下さい。
・The actual tolerance should be confirmed 
 after setting of sensor

推奨取付穴寸法図
Recommended installation to mounting holes
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順電流低減曲線 コレクタ損失低減曲線 順電流－順電圧特性（代表例）

［取付穴寸法］ Method 

製品取付方法
How to install

AALF-01レバー／lever type 

取付板
Plate

挿入
Insert

製品取付方法
How to install

AALF-02レバー／lever type 

15±0.2

7.5
m
in
11
 m
in

アクチュエーターの方向
Direction of actuator

4×R0.5±0.2

5.
2
+0
.2 0

21
0
-0.2

取付板
Plate

挿入
Insert

アクチュエーターの方向
Direction of actuator

15±0.2

12
 m
in

10
 m
in4×R0.5±0.2

5.
2+
0.
2
0

21
0
-0.2

t=1±0.05 mm

［取付穴寸法］ Method 
t=1±0.05 mm

ConditionI tem

レバー動作トルク Lever Operation Torque

レバー耐久性 Lever Operation Frequency

レバー回転中心より8mmの位置にて垂直に力を加える。
Power is vertically added from the shaft to the lever by 8mm.

Unitmin. typ. max.

times106 － －

機械的特性 Mechanical Characteristics [ Ta=25℃**]

3 － 12 mN cm・

レバーを静止位置と動作位置の間を往復させる繰り返し動作。
Repeated operation of reciprocating the lever between the stationary position and
the operating position.

ア
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KA3434/3435
アクチュエータタイプ フォトセンサ Photo Interrupter - Actuator type

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [ Ta=25℃ **]

20.03-1B

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

アクチュエータータイプ
ハーネス付きの小型パッケージ
スナップインタイプ
その他、カスタムレバーも対応可能
KA3434のみ抜け防止強ロック機構付きコネクタ採用※

・
・
・
・
・

・
・

KA3434/3435 は、発光側に赤外発光ダイオード、受光側に
フォトトランジスタを採用したアクチュエータータイプの
透過型フォトセンサです。

紙幣、紙の通過検出
各種自動機の物体通過検出

・
・
・
・
・

・

・

※ 1．パルス幅　tw ≦ 100μs　Duty 比 =0.01

※ 1．Pulse width tw ≦ 100μs　Duty ratio=0.01

Model KA3434/3435 are Photo Interrupter with actuator and consist of 
an Infrared LED and a Photo transistor.

Actuator type - Lever bearing type : O figure
Compact package with wires & connector.
Snap-in installation
Other Custom designed lever is available.
Only KA3434 is equipped with Locking connector. ※

Passing detection of Bill or Papers in Banking machine and Ticket 
vending machine.
Object passing in Auto vender and Ticket vending machine.

Dimension(Unit:mm) KA3434/3435

SymbolI tem Rating Unit

IF 50

IFP 1

VR 5 V

P 75 mW

VCEO 30 V

発 光 側
E m i t t e r

受 光 側
D e t e c t o r

VECO 5 V

IC 20 mA

コレクタ･エミッタ間電圧

エミッタ･コレクタ間電圧

順 電 流

パ ル ス 順 電 流

逆 電 圧

許 容 損 失

コ レ ク タ 電 流

コ レ ク タ 損 失 PC 75 mW

Topr -20 ～ +75 ℃

Tstg -40 ～ +80 ℃

動 作 温 度

保 存 温 度

Forward Current

Pulse Forward Current

Reverse Voltage

Power Dissipation

Collector-Emitter Voltage

Emitter-Collector Voltage

Collector Current

Collector Power Dissipation

Operating Temperature

Storage Temperature

※ 1

mA

A

SymbolI tem max. Unittyp.min.

暗 電 流

順 電 圧
逆 電 流

光 電 流

Forward Voltage発 光 側
E m i t t e r

伝 達 特 性
C o u p l e d

受 光 側
D e t e c t o r

Reverse Current

Dark Current

Light Current

コレクタ・エミッタ 
間 飽 和 電 圧

光 路 遮 断 時
コ レ ク タ 電 流

Collector-Emitter
Saturation Voltage

Collector-Current
Shutter in

VF －
－

0.3

－
IR

ICEO

IC

－

－

Condition

VR=3V

VCE=5V, IF=20mA, 入光時 w/o Shutter

VCE=20V, 0 lx

IF=20mA

IF=20mA, IC=0.15mA

VCE=5V, IF=20mA, レバー遮光時 Shutter in 

VCE(sat)

IC

1.2

－

－
－

－

－

V1.5

10

－
0.1

0.4

20

V

μＡ

mA

μＡ
μＡ

※リード線  Wire ： UL1061AWG#26

JST : SMR-03V ※
JST : PHR-3

KA3434
KA3435

型名枝番 コネクタメーカー : コネクタ品番
Model variation Connector manufacturer : Connector P/N

※指示無き寸法公差は下記の通りとする
　General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0  ±0.2
　　5.0 to less than 15.0 ±0.3
　　15.0 or over  ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only

③ ： Collector

② ： Collector

① ： Anode

① ： Anode

Ptr

Ptr

LED1

LED1

② ： GND

③ ： GND

①
②
③

①
②
③

(30) (30)(140)

(140)

(10)

19.5

19.5

3
3.5

9.
5

9.
5

1.
1

1.
1

3
3

11
.5

11
.5

5
4.5

1

(23.5)
10

4

6

9
8

(29.5)
10

4

6

9
8

9

14

14

7

7

11
11

(1
3)

(1
3)

LED Mark

LED Mark

200±10

200±10

動作位置
Operating angle
13°±5°

3
3.5 5

4.5

9 1

動作位置
Operating angle
8°±5°

＜KA3434＞

＜KA3435＞
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KA3434/3435

20.03-1B

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.

・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります

-20 0 1 3 1004020 60

・取付板のプレス側から取付けを推奨します。
・We recommend to mount the sensor from 
 pressed surface of plate.

・実際に取り付けてガタツキ度合いをご確認され
 取り付け方法を決定下さい。
・The actual tolerance should be confirmed 
 after setting of sensor

推奨取付穴寸法図
Recommended installation to mounting holes
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順電流低減曲線 コレクタ損失低減曲線 順電流－順電圧特性（代表例）

取付板
Plate

［取付穴寸法1］ Method 1 ［取付穴寸法2］ Method 2

挿入
Insert

8±0.1
8±0.1

(3)2.5 2.5

12
+0
.2 0

12
+0
.2 0

5 (3
.5
)

3.
5

製品取付方法
t=1±0.05 mmHow to install

ConditionI tem

レバー動作トルク Lever Operation Torque

レバー耐久性 Lever Operation Frequency

レバー回転中心より8mmの位置にて垂直に力を加える。
Power is vertically added from the shaft to the lever by 8mm.

Unitmin. typ. max.

times106 － －

機械的特性 Mechanical Characteristics [ Ta=25℃**]

3 － 12 mN cm・

レバーを静止位置と動作位置の間を往復させる繰り返し動作。
Repeated operation of reciprocating the lever between the stationary position and
the operating position.
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ク
チ
ュ
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KL856
2波長発光ダイオード 2 Color Wavelength LED    Red/IR 

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [ Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [ Ta=25℃ **]

Dimension(Unit:mm) KL856

Red IR
150

100

1

5

許 容 損 失 Power Dissipation P 100 mW

順 　 　 電 　 　 流 Forward Current IF 50 mA

動 作 温 度 Operating Temperature Topr -20 ～ +85 ℃
保 存 温 度 Storage Temperature Tstg -40 ～ +100 ℃
半 田 付 温 度 SolderingTemperature Tsol 330 ℃

パ ル ス 順 電 流 Pulse Forward Current IFP 0.5 A

逆 電 圧 Reverse Voltage VR 5 V

※ 1

※ 3

SymbolI tem
Rating

Unit

※ 2

SymbolI tem max. UnitCondition typ.min.

V

IR

VF
－ 2.31.75

μA－ 10－

Δλ

Δθ
－70

－ －±10

－
nm

deg

λp
－ －660

nm

逆 電 流

指 向 角 半 値 幅

スペクトル半値幅

順 電 圧 Forward Voltage

Reverse Current

Half Angle

Spectral Half Width

ピ ー ク 発 光 波 長 Peak Wavelength

発 光 出 力 Power Output  Po mW
0.17 －0.35

Red

IR

Red

IR

Red

IR

Red

IR

VR=5V

IF=25mA

IF=50mA

IF=25mA

IF=50mA

IF=25mA

IF=50mA

IF=25mA

IF=50mA

－

－
－

1.42 1.7

－

－
－

880

20

3.201.60

IF=50mA

半田付け取扱注意

2.54

φ5.7max

φ2.54

φ4.65±0.15

3-φ0.45

1.0

1.0

( 4
.5
)

6.
3±
0.
3

13
.5
±
1.
0

  4
5°

1

1

1

2

2

3

3

3

2

：Cathode (Red)
：Anode

：Cathode (Infrared)

Infrared

Red

Glass Lens

※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする 
　 General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0 ±0.2
　　5.0 to less than 15.0 ±0.3
　　15.0 or over ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only

20.03-1A

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

・

・
・

・
・
・

印刷パターン識別用光源
カラーセンサ用光源
紙質判別センサ用光源

・
・
・

・
・
・

Light source for printing discrimination
Light source for color sensor
Light source for paper quality discrimination

※１. Power Dissipation is max. 150mW
※ 2.  Pulse width ≦ 100μs　 Duty ratio=0.01
※ 3. Soldering condition  less than 2s at 2.6 mm over from 
          TO-18 header. Flow Soldering unsupported.

※１. 最大許容損失は 150ｍＷです。 
※２. パルス幅≦ 100μ s、デューティ比＝ 0.01
※ 3. キャンパッケージ底面より 2.6mmの位置で 2秒以内
        手半田付けのみ可 (フロー半田付け不可 )　　

赤色（λp: 660nm）及び赤外（λp: 880nm）の2波長LED
TO‐18メタルパッケージで高性能、高信頼性
指向角が狭く（θ: ±10°）、高出力
2 Colo r Wavelength LED: 
Red(λp: 660nm) and Infrared (λp: 880nm)
TO-18 package
Narrow Beam Angle (θ : ±10°), High power

KL856 は、赤色と赤外の発光ダイオードチップをメタル
パッケージに組み込んだ2波長発光ダイオードです。
Model KL856 is 2 Color Wavelength (880/660nm) Light Emitting 
Diode mounted in TO-18 type header with lens can.

受
発
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KL856

20.03-1A

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.

・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります
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パルス順電流－デューティ比

発光出力ー順電流特性（代表例）

順電流低減曲線

スペクトル分布（赤色）（代表例） 指向特性（代表例）スペクトル分布（赤外）（代表例）

発光出力ー周囲温度特性（代表例）順電流－順電圧特性（代表例）

許容損失低減曲線（赤外 + 赤色）
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200

175

150

125

100

 75

 50

 25

　0
-25 0 25 50 75 85 100

受
発
光
素
子

220



KL857
赤外発光ダイオード Infrared LED

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [ Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [ Ta=25℃ **]

Dimension(Unit:mm)

SymbolI tem Rating Unit
許 容 損 失 Power Dissipation P 120        mW

順 　 　 電 　 　 流 Forward Current IF 100 mA

動 作 温 度 Operating Temperature Topr -40 ～ +125 ℃
保 存 温 度 Storage Temperature Tstg -55 ～ +125 ℃

SymbolI tem max. UnitCondition typ.min.

V順 電 圧
逆 電 流

発 光 出 力

ピ ー ク 発 光 波 長
ス ペ ク ト ル 半 値 幅

Forward Voltage

Reverse Current

Spectral Half Width

Power Output

Peak Wavelength

Half Angle

IR

 Po

λp

Δλ
Δθ

VF － 1.61.4

μA－ 10－
mW

－ －940 nm

－40

－ －±7

1.0 －3.3IF=50mA

IF=50mA

IF=50mA

IF=50mA

－ nm

半 田 付 温 度 SolderingTemperature Tsol 330 ℃

パ ル ス 順 電 流 Pulse Forward Current IFP 1 A

逆 電 圧 Reverse Voltage VR 5 V

※ 1

※ 2

指 向 角 半 値 幅

VR=5V

IF=50mA

deg

KL857

半田付け取扱注意

2.54

φ5.7max

φ4.65±0.15

2-φ0.45

1.0

1.0

( 4
.5
)

6.
3±
0.
3

12
m
in
.

45°

1

1

1

22

2

：Cathode
：Anode

Glass Lens

※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする 
　 General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0 ±0.2
　　5.0 to less than 15.0 ±0.3
　　15.0 or over ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only

20.03-1A

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

高出力赤外 LED使用（λp : 940nm）
TO-18 メタルパッケージで高性能、高信頼性
High power Infra Red LED ( λ p : 940nm)
TO-18 package

・
・

・
・

KL857 は、高出力の赤外発光ダイオードチップをメタル
パッケージに組み込んだ赤外発光ダイオードです。
Model KL857 is an Infrared Light Emitting Diode mounted in TO-18 
type header with lens can.

フォトセンサ用光源
光電スイッチ用光源

・
・

・
・

LED Light sourse for Photo sensor
LED Light sourse for Photoelectric sensor

※ 1. Pulse width ≦ 100μs　 Duty ratio=0.01
※ 2. Soldering condition  less than 2s at 2.6 mm over from
       TO-18 header. Flow Soldering unsupported.

※１ パルス幅≦ 100μs、デューティ比＝ 0.01
※２ キャンパッケージ底面より 2.6mm の位置で 2 秒以内
       手半田付けのみ可 ( フロー半田付け不可 )

受
発
光
素
子
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KL857

20.03-1A

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.

・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります
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KL899
赤外発光ダイオード Infrared LED

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [ Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [ Ta=25℃ **]

Dimension(Unit:mm) KL899

SymbolI tem Rating Unit
許 容 損 失 Power Dissipation P 200 mW

順 　 　 電 　 　 流 Forward Current IF 100 mA

動 作 温 度 Operating Temperature Topr -40 ～ +125 ℃
保 存 温 度 Storage Temperature Tstg -55 ～ +125 ℃

SymbolI tem max. UnitCondition typ.min.

V順 電 圧
逆 電 流

発 光 出 力

ピ ー ク 発 光 波 長
ス ペ ク ト ル 半 値 幅

Forward Voltage

Reverse Current

Spectral Half Width

Power Output

Peak Wavelength

Half Angle

IR

 Po

λp

Δλ
Δθ

VF － 1.81.4

μA－ 10－
mW

－ －880 nm

－55

－ －±7

1.3 －5.5IF=50mA

IF=50mA

IF=50mA

IF=50mA

－ nm

半 田 付 温 度 SolderingTemperature Tsol 330 ℃

パ ル ス 順 電 流 Pulse Forward Current IFP 1 A

逆 電 圧 Reverse Voltage VR 5 V

※ 1

※ 2

指 向 角 半 値 幅

VR=5V

IF=50mA

deg

2.54

φ5.7max

φ4.65±0.15

2-φ0.45

1.0

1.0

( 4
.5
)

6.
3±
0.
3

12
m
in
.

45°

1

1

1

2

2

2

：Cathode
：Anode

Glass lens

※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする 
　 General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0 ±0.2
　　5.0 to less than 15.0 ±0.3
　　15.0 or over ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only

半田付け取扱注意

20.03-1A

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

超高出力赤外 LED使用（λp : 880nm）
TO-18 メタルパッケージで高性能、高信頼性
High power Infrared LED ( λ p : 880nm)
TO-18 package

・
・

・
・

KL899 は、高出力の赤外発光ダイオードチップをメタル
パッケージに組み込んだ赤外発光ダイオードです。
Model KL899 is an Infrared Light Emitting Diode mounted in TO-18 
type header with lens can.

フォトセンサ用光源
光電スイッチ用光源

・
・

・
・

LED Light sourse for Photo sensor
LED Light sourse for Photoelectric sensor

※ 1. Pulse width ≦ 100μs　 Duty ratio=0.01
※ 2. Soldering condition  less than 2s at 2.6 mm over from
       TO-18 header. Flow Soldering unsupported.

※１ パルス幅≦ 100μs、デューティ比＝ 0.01
※２ キャンパッケージ底面より 2.6mm の位置で 2 秒以内
       手半田付けのみ可 ( フロー半田付け不可 )

受
発
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KL899

20.03-1A

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.

・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります
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パルス順電流－デューティ比順電流低減曲線 順電流－順電圧特性（代表例）
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KL3095
平行光 赤色発光ダイオード Parallel Beam Red LED  

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [ Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [ Ta=25℃ **]

Dimension(Unit:mm) KL3095

SymbolI tem Rating Unit

許 容 損 失 Power Dissipation P 120 mW

順 　 　 電 　 　 流 Forward Current IF 50 mA

動 作 温 度 Operating Temperature Topr -30 ～ +100 ℃
保 存 温 度 Storage Temperature Tstg -40 ～ +125 ℃
半 田 付 温 度 Soldering Temperature Tsol 330 ℃

パ ル ス 順 電 流 Pulse Forward Current IFP 0.3 A

逆 電 圧 Reverse Voltage VR 5 V

※ 1

SymbolI tem max. UnitCondition typ.min.

V順 電 圧

逆 電 流

発 光 出 力

ピ ー ク 発 光 波 長

ス ペ ク ト ル 半 値 幅

Forward Voltage

Reverse Current

Spectral Half Width

Power Output

Peak Wavelength

Half Angle

IR

 Po

λp

Δλ
Δθ

VF － 2.32.0

μA－
－

100－
mW

－ －660 nm

－15

－ －2.5

－4.0

－ nm

指 向 角 半 値 幅

IF=20mA

IF=20mA

IF=20mA

IF=20mA

VR=5V

IF=20mA

deg

※ 2

半田付け取扱注意

※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする 
　 General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0 ±0.2
　　5.0 to less than 15.0 ±0.3
　　15.0 or over ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only

4.
7

2×φ0.45

φ4.7
Glass lens

0.
5m
ax

25
.4
±
1.
0

φ1.2max

2.54±0.25

φ5.4±0.2

45°

1.0

1.0

3.
7

( 0
.5
)

1

2 ：Cathode

：Anode

20.07-1B

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

・
・
・

・
・
・

エンコーダ用光源
フォトセンサ用光源
光電スイッチ用光源

・
・
・

・
・
・

LED Light source for Encoders
LED Light sourse for Photo sensor
LED Light sourse for Photoelectric sensor

平行光 LED
超高出力赤色 LED使用（λp: 660nm） 
TO-46メタルパッケージで高性能、高信頼性
Parallel beam
High power Red LED(λp: 660nm)  
TO-46 package

赤色の発光ダイオードチップをメタルパッケージに組み
込んだ赤色発光ダイオードです。
This LED is a Red Light Emitting Diode mounted in TO-46 type 
header with lens can.

※ 1. Pulse width ≦ 10μs, Duty ratio=0.01
※ 2. Soldering condition  less than 2s at 2.6 mm over from
       TO-46 header. Flow Soldering unsupported.

※１. パルス幅≦ 10μs、デューティ比＝ 0.01
※２. キャンパッケージ底面より 2.6mm の位置で 2 秒以内
        手半田付けのみ可 ( フロー半田付け不可 )

受
発
光
素
子

225



お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KL3095

20.07-1B

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.

・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります
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KD834
シリコンフォトダイオード Silicon Photo Diode 

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [ Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [ Ta=25℃ **]

高感度フォトダイオード（λp:900nm）
TO-18 メタルパッケージで高性能、高信頼性
Photo diode（λp:900nm)
TO-18 package

・
・

・
・

KD834 は、プレーナータイプのシリコン ･フォトダイオー
ドチップをメタルパッケージに組み込んだフォトダイオー
ドです。
Model KD834 is silicon photodiode mounted in TO-18 type header 
with lens can.

フォトセンサ用受光素子
光電スイッチ用受光素子

・
・

・
・

20.03-1A

Photo detector for Photo sensor
Photo detector for Photoelectric sensor

※ 1. Soldering condition  less than 2s. at 2.6 mm over
       from TO-18 header.  Flow Soldering unsupported.
※ 2. EV：CIE STD. A Light source 

※ 1. キャンパッケージ底面より 2.6mm の位置で 2 秒以内
       手半田付けのみ可 ( フロー半田付け不可 )
※ 2. EV：CIE 標準Ａ光源

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

※ 2

※ 2

Dimension(Unit:mm)

SymbolI tem Rating Unit

動 作 温 度 Operating Temperature Topr -25 ～ +125 ℃
保 存 温 度 Storage Temperature Tstg -55 ～ +150 ℃

SymbolI tem max. UnitCondition typ.min.

nA暗     　 電 　     流
短     絡    電     流
ピ ー ク 感 度 波 長
指 向 角 半 値 幅

Dark Current

Short Circuit Current

Half Angle

Peak Wavelength

Rise Time

ISC

λp

Δθ
tr

ID － 10－
μA0.7 －1.5

－ －900 nm

－±8

－ －3

－

VR=5V,RL=1kΩ

－ deg

半 田 付 温 度 Soldering Temperature Tsol 330 ℃

逆 電 圧 Reverse Voltage VR 30 V

許 容 損 失 Power Dissipation PD mW

※ 1

応 答 時 間

EV=100 lx

μｓ

100

上 昇

KD834

Fall TimeResponse Time 下 降 － －3

VR=10V, EV=0 lx

－

tf

2.54

φ5.7max

φ4.65±0.15

2-φ0.45

1.0

1.0

( 4
.5
)

6.
3±
0.
3

12
m
in
.

45°

1

1

1

22

2

：Cathode

：Anode

Glass lens

※指示無き寸法公差は下記の通りとする
   General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0 ±0.2
　　5.0 to less than 15.0 ±0.3
　　15.0 or over ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
    （　）value means for reference only　  

半田付け取扱注意

受
発
光
素
子
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KD834

20.03-1A

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.

・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります
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KS853
シリコンフォトトランジスタ Silicon Photo Transistor

概要 Description

用途 Application

特長 Feature

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [Ta=25℃ **]

※ 2

※ 2

※ 2

Response Time 下 降

Dimension(Unit:mm)

SymbolI tem Rating Unit

コレクタ・エミッタ間電圧 Collector-Emitter Voltage VCEO 25 V

エミッタ・コレクタ間電圧 Emitter-Collector Voltage VECO 5 V

動 作 温 度 Operating Temperature Topr -25 ～ +125 ℃
保 存 温 度 Storage Temperature Tstg -55 ～ +150 ℃

SymbolI tem max. UnitCondition typ.min.

ｍA光   　 電 　   流
暗 　   電   　 流
コレクタ･エミッタ間飽和電圧
ピ ー ク 感 度 波 長
指 向 角 半 値 幅

Light Current

Dark Current

Half Angle

Collector-Emitter 
Saturation Voltage

Peak Wavelength

Rise Time

ICEO

VCE(sat)

λp

Δθ
tr

IC 0.55 －4

μA－ 0.2－
V

－ －900 nm

－±8

－ －2

－ 0.50.25　IC=1mA, EV=1000 lx

－
－

VCC=5V, IC=2mA, RL=100Ω

－ deg

半 田 付 温 度 Soldering Temperature Tsol 330 ℃

コ レ ク タ 電 流 Collector Current IC 20 mA

コ レ ク タ 損 失 Collector Power Dissipation PC mW

※ 1

応 答 時 間

　VCE=10V, EV= 0 lx

μs

100

上 昇

KS853

－ －3

　VCE=5V, EV=100 lx 

tfFall Time

1

2

2.54

φ5.7max

φ4.65±0.15

2-φ0.45

1.0

1.0

( 4
.5
)

6.
3±
0.
3

12
m
in
.

45°

1

1

2
2

：Emitter
：Collector

Glass lens

※指示無き寸法公差は下記の通りとする
   General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0 ±0.2
　　5.0 to less than 15.0 ±0.3
　　15.0 or over ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
    （　）value means for reference only　  

半田付け取扱注意

高感度NPNフォトトランジスタ（λp:900nm）
TO-18 メタルパッケージで高性能、高信頼性
NPN photo transistor（λp:900nm）
TO-18 package

・
・

・
・

KS853 は、プレーナータイプのNPN型シリコン ･フォトト
ランジスタチップをメタルパッケージに組み込んだフォト
トランジスタです。
Model KS853 is NPN type of silicon photo transistor in TO-18 type 
header with epoxy encapsulation.

フォトセンサ用受光素子
光電スイッチ用受光素子

・
・

・
・

20.03-1A

Photo detector for Photo sensor
Photo detector for Photoelectric sensor

※ 1. Soldering condition  less than 2s at 2.6 mm over from
       TO-18 header.  Flow Soldering unsupported.
※ 2. EV：CIE STD. A Light source 

※ 1. キャンパッケージ底面より 2.6mm の位置で 2 秒以内
       手半田付けのみ可 (フロー半田付け不可 )　
※ 2. EV：CIE 標準Ａ光源

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

受
発
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素
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お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KS853

20.03-1A

定格・特性曲線 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください 
Characteristics   Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

・A Customized design available on request.  　　  　　　    ・Specifications are subject to change without notice.

・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります
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For Local Customers

営業窓口

東京営業所　東日本地域

関西営業所　西日本地域

お問合せ : 
Tel. 03-6404-1003 

お問合せ :
Tel. 075-352-1003

国内のお客さまは、上記区分をご参照の上
担当営業所までお問い合わせの程お願い申し上げます。

Contact to Sales

【国内窓口】

【本社 / 営業所】 【グループ会社】

■本社・開発センター
〒 250-0875　神奈川県小田原市南鴨宮 2-29-30
総務部 /技術開発部
TEL：0465-45-1212（代表） / FAX：0465-45-1213

■管理センター 
〒 250-0875　神奈川県小田原市南鴨宮 3-16-9
生産本部
TEL：0465-45-3311（代表） / FAX：0465-45-3312

■東京営業所 
〒 140-0013　東京都品川区南大井 6-20-8 
　                  リードシー大森ビル　8F
TEL：03-6404-1003 / FAX：03-6404-1005

■名古屋営業所 
〒 460-0008　愛知県名古屋市中区栄 1-29-19 
　                  ヤスイビル　3F
TEL：052-229-1003 / FAX：052-229-1006

■関西営業所 
〒 600-8412　京都府京都市下京区二帖半敷町 646 
          　ダイマルヤ四条烏丸ビル 3F
TEL：075-352-1003 / FAX：075-352-1006 

■香港
新光電子科技有限公司 

■中国 ( 広東省 )
珠海日嘉新光電子有限公司

拠点情報 Location of Shinkoh branch

Branch in Japan Group company

■ Head office 
2-29-30, Minami-Kamonomiya, Odawara, Kanagawa, 
Japan Zip:250-0875

■ Production Control office
3-16-9, Minami-Kamonomiya, Odawara, Kanagawa, 
Japan Zip:250-0875

■ Tokyo Branch (International Sales Dept.)
8F, REID-C OMORI building, 6-20-8, Minami-oi, 
Shinagawa, Tokyo, Japan Zip:140-0013 

■ Nagoya Branch
3F, YASUI building ,1-29-19 Sakae ,
Naka-ku, Nagoya, Aichi, Japan Zip:460-0008 

■ Kansai Branch 
3F DAIMARUYA-SHIJYOKARASUMA bldg., 646, 
Nijyohanjiki cho, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan 
Zip:600-8412

■ Hong Kong
Shinkoh Electronics HK Ltd.  

■ China
Zhuhai Nikka Shinkoh Electronics Ltd. 

名古屋営業所　中部地域
お問合せ : 
Tel. 052-229-1003 

For Overseas Customers【海外窓口】
東京営業所
お問合せ : 
Tel. 03-6404-1003 

Tokyo office
 (International Sales Dept.)
Tel. +81 - 3-6404-1003   
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Grobal information of Shinkoh Elecs. 

For further information, please feel free to contact our sales (Tokyo office) or distributors. 
We wish our suggestion contributes greatly to the solving of your problem about Photo sensor.

World Wide Shinkoh 

Shinkoh Elecs. Tokyo Office  
Phone. +81-3-6404-1003 
www.shinkoh-elecs.jp/en/

海外拠点情報

Please visit ourwebsite to check the latest distributors information;  
www.shinkoh-elecs.jp/en/company/overseas/

● International Sales Dept.

America

East Asia
Southeast Asia

Midwest
   South Asia

Europe

232



MEMO.



MEMO.



<e-Cat.DBK Vol.8 2023-08A-PDFONLY>


	PhotoSensorDatabook_Vol8
	表紙／Cover
	総合目次／Photo sensor Databook General Index
	型番目次／Photo sensor series Model number Index.
	機能検索目次／Photo  sensor series Functional Index
	カタログの説明・注意事項／Glossary／Notice of statement in catalogue
	カタログ記号の説明／Explanation of Symbol in catalogue
	新光電子のフォトセンサ・シリーズ／Photo sensor series made by SHINKOH
	光センサご使用に当たっての注意事項／Precaution for use
	安全にお使いいただくために／Warning to users
	フォトセンサ・シリーズ分類索引／Photo sensor series index
	製品カタログページ／Product date sheet
	透過型フォトセンサ／Photo Interrupter
	KI1138
	KI1215/1216
	KI1220
	KI1221
	KI1222
	KI1223
	KI1230/1231
	KI1232
	KI1233/1234/1235/1236
	KI1248/1249/1250/1251
	KI1285/1286
	KI1300/1301/1302/1303
	KI1305/1306
	KI1309
	KI1310/1311
	KI1314
	KI1315/1320
	KI1319/1324
	KI1390/1391
	KI1400/1401
	KI1470
	KI1600/1601
	KI1670
	KI3024
	KI3050/3051/3052/3053
	KI3060/3061
	KI3064
	KI3110/3111
	KI3300/3301
	KI3520/3521
	KI3524/3534/3544
	KI3642
	KI3644
	KI3652
	KI3654
	KI3662
	KI3663
	KI3664
	KI3674
	KI3700/3701/3710/3711
	KI3720
	KI3740/3741
	KI3744
	KI3750/3751
	KI3780/3781
	KI3890
	KI3940
	KI3990/3991
	KI3994
	KI5110/5111
	KI5140/5141
	KI5220/5221
	KI5230/5231
	KI5240
	KI5264
	KI5274
	KI5350/5351
	KI5354
	KI5365
	KI5510/5511
	KI5530/5531/5540/5541
	KI5770/5771
	KI5774
	KI5780/5781
	KI5784

	分離型フォトセンサ／Photo Interrupter - Separate type
	KB1240/1241
	KB1242
	KB1246
	KB1281/1581
	KB1284
	KB1700
	KB3290
	KB3390
	KB3820
	KB3830
	KB3870
	KB3880
	KB5280

	反射型フォトセンサ／Photo Reflector
	KR864/865/866
	KR894/895
	KR1207
	KR1210
	KR1211
	KR1218/1219/3900/3910/3920/3930
	KR1226/1227
	KR1228/1229
	KR1570/1571
	KR3140
	KR3320
	KR3330
	KR3331
	KR3380
	KR3610
	KR3620
	KR3630

	プリズムフォトセンサ／Prism Photo Sensor
	KP1430
	KP1650/1651
	KP1660
	KP1662/1663
	KP1850
	KP3250

	アクチュエータフォトセンサ／Photo Interrupter - Actuator type
	KA1335/1336/1345/1346
	KA1354
	KA3434/3435

	LED
	KL856
	KL857
	KL899
	KL3095

	フォトダイオード／Photo Diode
	KD834

	フォトトランジスタ／Photo Transistor
	KS853


	営業窓口・拠点／Sales office information

	裏表紙／Back cover




